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> M30
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Rozporzadzenie Rady (UE) 2015/229 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/230 z dnia 12
lutego 2015 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/549 z dnia 7 kwietnia
2015 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1001 z dnia 25 czerwca
2015 r.

Rozporzadzenie Rady (UE) 2015/1327 z dnia 31 lipca 2015 r.
Rozporzadzenie Rady (UE) 2015/1328 z dnia 31 lipca 2015 r.
Rozporzadzenie Rady (UE) 2015/1861 z dnia 18 pazdziernika 2015 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1862 z dnia 18
pazdziernika 2015 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/2204 z dnia 30 listopada
2015 .

Rozporzadzenie Rady (UE) 2016/31 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/74 z dnia 22 stycznia
2016 .

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/603 z dnia 18 kwietnia
2016 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1375 z dnia 29 lipca
2016 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/77 z dnia 16 stycznia
2017 .
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Sprostowanie, Dz.U. L 268 z 10.10.2013, s. 18 (1264/2012)
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ROZPORZADZENIE RADY (UE) NR 267/2012
z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie Srodkow ograniczajacych wobec Iranu i uchylajace
rozporzadzenie (UE) nr 961/2010

ROZDZIAL 1
DEFINICJE

Artykut 1

Na uzytek niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ nastepujace definicje:

a) ,,0ddzial” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce
prowadzenia dziatalno$ci, ktore prawnie stanowi zalezng cze$é
instytucji finansowej lub kredytowej i ktore realizuje bezposrednio
wszystkie badz niektdre sposrod transakcji nieodlacznie zwigzanych
z dzialalnos$cig instytucji finansowych lub kredytowych;

b) ,,ushugi posrednictwa” oznaczaja:

(1) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedazy lub
dostawy towarow i technologii lub ustug finansowych i technicz-
nych, w tym z panstwa trzeciego do ktoregokolwiek innego
panstwa trzeciego; lub

(i1) sprzedaz lub zakup towarow i technologii lub ustug finanso-
wych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajduja si¢
one w panstwach trzecich, w celu ich przekazania do innego
panstwa trzeciego;

¢) ,roszczenie” oznacza kazde roszczenie, dochodzone w postgpowaniu
sadowym lub nie, zgloszone przed dniem wejscia w zycie niniej-
szego rozporzadzenia lub po tym dniu, na mocy umowy badz trans-
akcji, lub w zwigzku z nimi, w szczego6lnosci obejmujace:

(i) roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowigzania powsta-
lego na mocy umowy badz transakcji lub w zwigzku z nimi;

(i1) roszczenie o prolongate lub splatg zobowigzania, gwarancji
finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytutu umowy lub transakcji;
(iv) roszczenie wzajemne;

(v) roszczenie uznania lub wykonania, tacznie z uznaniem na
podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrazo-
wego lub réwnowaznej decyzji, niezaleznie od miejsca ich
wydania;

d) ,,umowa lub transakcja” oznacza kazdg transakcje, niezaleznie od jej
formy 1 majgcego zastosowanie prawa, obejmujacg jedng lub
wigksza liczb¢ umow lub podobnych zobowiazan migdzy tymi
samymi lub réznymi stronami; do celéw niniejszej definicji pojgcie
,umowa” obejmuje zobowigzania, gwarancje lub listy gwarancyjne,
w szczegblnosci gwarancje finansowe lub finansowe listy gwaran-
cyjne, oraz kredyty, prawnie niezalezne lub nie, a takze wszelkie
przepisy z nimi zwiazane, ktérych Zrodltem jest taka transakcja lub
ktore sa z nig zwigzane;
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e)

g)

h)

.wlasciwe organy” oznaczaja wlasciwe organy panstw cztonkow-
skich wskazane na stronach internetowych wymienionych w zatgcz-
niku X;

»instytucja kredytowa” oznacza instytucj¢ kredytowa w rozumieniu
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowa-
dzenia dziatalnosci przez instytucje kredytowe (1), w tym jej
oddziaty na terytorium Unii lub poza nim;

»obszar celny Unii” oznacza obszar okre$lony w art. 3 rozporza-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika 1992 r.
ustanawiajacego Wspolnotowy kodeks celny (*) oraz w rozporza-
dzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustana-
wiajacym przepisy w celu wykonania rozporzadzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 (3);

,»zasoby gospodarcze” oznaczaja aktywa wszelkiego rodzaju, mate-
rialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, ktore nie sg $rod-
kami finansowymi, lecz moga shuizy¢ do uzyskiwania $rodkow
finansowych, towaréw lub ustug;

»instytucja finansowa” oznacza

(1) przedsigbiorstwo, inne niz instytucja kredytowa, prowadzace co
najmniej jeden z rodzajéw dziatalno$ci wyszczeg6lnionych
w pkt 2—-12 oraz pkt 14 i 15 zalacznika 1 do dyrektywy
2006/48/WE, w tym dziatalno$¢ polegajaca na wymianie
walut (jako bureaux de change);

(i) zaktad ubezpieczen, ktory uzyskal stosowne zezwolenie
zgodnie z dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania
i prowadzenia dziatalno$ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Wyptacalnos¢ 1I) (*), w zakresie, w jakim prowadzi on dzia-
falnos¢ objeta zakresem tej dyrektywy;

(iil) przedsiebiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynkow instrumentow
finansowych (°);

(iv) przedsigbiorstwo zbiorowego inwestowania sprzedajace swoje
jednostki lub akcje; lub

(v) posrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5
dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie posrednictwa ubezpiecze-
niowego (%), z wyjatkiem posrednikow, o ktorych mowa w art.
2 ust. 7 tej dyrektywy, w czynnos$ciach dotyczacych ubezpie-
czenia na zycie oraz innych ustug zwigzanych z inwestycjami;

wlaczajac w to jej oddzialty na terytorium Unii lub poza nim;

(') Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

() Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
() Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
(*) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
() Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
(®) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.



02012R0267 — PL — 18.01.2017 — 022.003 — 5

j) ,zamrozenie zasobOw gospodarczych” oznacza uniemozliwienie
wykorzystania zasoboéw gospodarczych do uzyskiwania $rodkow
finansowych, towarow lub ustug w jakikolwiek sposob, migdzy
innymi poprzez ich sprzedaz, wynajem lub obcigzenie hipoteka;

k) ,.zamrozenie $rodkow finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim
ruchom tych $rodkow, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu,
udostepnianiu  lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek
sposob, ktory powodowalby jakakolwiek zmiang ich wielkosci,
wartosci, lokalizacji, wilasno$ci, posiadania, charakteru, przezna-
czenia lub inng zmiang, ktdéra umozliwilaby korzystanie z nich,
w tym zarzagdzanie portfelem;

1) ,s$rodki finansowe” oznaczaja aktywa finansowe i réznego rodzaju
$wiadczenia, migdzy innymi:

(i) gotowke, czeki, roszczenia pieni¢zne, weksle, przekazy
pieni¢zne i inne instrumenty ptlatnicze;

(i) depozyty ztozone w instytucjach finansowych lub innych
podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelnosci i zobowig-
zania dluzne;

(iii) papiery warto$ciowe i1 papiery dtuzne w obrocie publicznym
lub niepublicznym, w tym akcje 1 udzialy, certyfikaty
papierow warto$ciowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty
dtuzne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywéw oraz
warto§ci naroste z aktywow lub wygenerowane przez te
aktywa;

(v) kredyty, prawa do potracenia, gwarancje, gwarancje wiasci-
wego wykonania umoéw lub inne zobowigzania finansowe;

(vi) akredytywy, konosamenty, umowy sprzedazy; oraz

(vii) dokumenty pos$wiadczajace udzial w $rodkach lub zasobach
finansowych;

m) ,towary” obejmujg produkty, materialy oraz sprzgt;

n) ,ubezpieczenie” oznacza przedsigwzigcie lub  zobowigzanie,
w ramach ktérego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna
jest zobowigzana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom,
w zamian za opftat¢, odszkodowania lub $wiadczenia okreslonego
w przedsigwzieciu lub zobowigzaniu, w przypadku urzeczywist-
nienia si¢ ryzyka;

0) ,0soba, podmiot lub organ z Iranu” oznaczaja:

(i) panstwo iranskie lub kazdy organ publiczny tego panstwa;

(i) kazda osobg¢ fizyczng przebywajaca lub zamieszkata w Iranie;
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(iii) kazda osob¢ prawng, kazdy podmiot lub kazdy organ, majace
swojg siedzib¢ w Iranie;

(iv) kazdag osobg¢ prawng, kazdy podmiot lub kazdy organ — w Iranie
lub poza jego granicami — bgdace wlasnoscig Iub pod kontrola,
bezposrednio lub posrednio, co najmniej jednej lub jednego
z wyzej wymienionych osob lub organow;

p) .reasekuracja” oznacza dzialalno$¢ polegajaca na przyjmowaniu
ryzyk cedowanych przez zaklad ubezpieczen lub inny zaklad rease-
kuracji lub, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego
jako Lloyd’s, dzialalnos¢ polegajaca na przyjmowaniu ryzyk cedo-
wanych przez czlonkéw Lloyd’s, przez zaklad ubezpieczen lub
reasekuracji inny niz towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako
Lloyd’s;

q) ,Komitet Sankcji” oznacza komitet Rady Bezpieczenstwa Organi-
zacji Narodow Zjednoczonych utworzony na mocy pkt 18 rezolucji
Rady Bezpieczenstwa Organizacji Narodow Zjednoczonych (,,rezo-
lucja RB ONZ”) nr 1737 (2006);

r) ,,pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne zwigzane
z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcja, montazem, testo-
waniem, konserwacjg oraz wszelkg inng obstuge techniczng, mogace
przyjmowa¢ formy takie jak instruktaz, doradztwo, szkolenia, prze-
kazanie praktycznej wiedzy lub umiej¢tnosci lub ustugi konsultin-
gowe;

s) terytorium Unii” oznacza terytoria panstw cztonkowskich, do
ktorych ma zastosowanie Traktat, na warunkach okreslonych
w Traktacie, w tym ich przestrzen powietrzna;

VM24

u) ,,Wspolna Komisja” oznacza wspolng komisj¢, w sktad ktorej
wchodzg przedstawiciele Iranu oraz Chin, Francji, Niemiec, Fede-
racji Rosyjskiej, Zjednoczonego Krolestwa i Stanow Zjednoczonych
wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczenstwa (zwanym dalej ,,Wysokim Przedstawicie-
lem”), ktora to komisja zostanie powotana, aby monitorowaé¢ wdra-
zanie wspolnego kompleksowego planu dziatania z dnia 14 lipca
2015 r. (zwanego dalej ,JJCPOA™) i ktora bedzie wykonywac
zadania przewidziane w JCPOA, zgodnie z ppkt (ix) Preambuly
i Postanowien Ogodlnych JCPOA oraz zalacznikiem IV do JCPOA.

ROZDZIAL 11
OGRANICZENIA WYWOZU I PRZYWOZU
VvV M24

Artykut 2a
1.  Wymagane jest wczesniejsze zezwolenie na:

a) sprzedaz, dostawe, przekazanie lub wywoz, bezposrednio lub posred-
nio, towarow i technologii wymienionych w zatgczniku I — nieza-
leznie od tego, czy te towary i technologie pochodza z Unii — na
rzecz jakichkolwiek osob, podmiotéw lub organéw z Iranu lub do
uzytku w Iranie;
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b) udzielanie pomocy technicznej lub $wiadczenie ustug posrednictwa
zwigzanych z towarami i technologiami wymienionymi w zataczniku
I lub zwigzanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacja
i uzytkowaniem towardéw i technologii zawartych w zataczniku I,
bezposrednio Iub posrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub
organom z Iranu lub do uzytku w Iranie;

¢) zapewnianie, bezposrednio lub posrednio, finansowania lub pomocy
finansowej zwigzanej z towarami i technologiami wymienionymi
w zatgczniku I, w tym w szczegdlnosci udzielanie dotacji, pozyczek
i ubezpieczania kredytow eksportowych, na potrzeby wszelkiej
sprzedazy, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktow,
lub na potrzeby wszelkiego udzielania zwigzanej z tym pomocy
technicznej lub $wiadczenie zwigzanych z tym ustug posrednictwa
jakimkolwiek osobom, podmiotom Iub organom z Iranu lub do
uzytku w Iranie;

d) przed zawarciem jakichkolwiek uzgodnien z osoba, podmiotem lub
organem z Iranu lub jakgkolwiek osobg lub podmiotem dziatajacymi
w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przed przyjeciem
pozyczek lub kredytow udzielanych przez taka osobg, podmiot Iub
organ, ktore umozliwityby takiej osobie, podmiotowi lub organowi
udziat lub zwigkszenie swojego udziatu, niezaleznie lub w ramach
spotek joint venture lub innych form partnerstwa, w dziatalno$ci
handlowej obejmujace;j:

(1) wydobywanie uranu;

(i) wytwarzanie lub stosowanie materiatdw jadrowych wymienio-
nych w czgéci 1 wykazu Grupy Dostawcow Jadrowych.

Obejmuje to udzielanie pozyczek lub kredytow takim osobom,
podmiotom lub organom,;

e) nabywanie w Iranie, przywo6z lub transport z Iranu towarow i tech-
nologii wymienionych w zalaczniku I, niezaleznie od tego, czy
pochodza one z Iranu.

2. Zalacznik I zawiera wykaz produktow, w tym towardéw, techno-
logii i oprogramowania, wymienionych w wykazie Grupy Dostawcow
Jadrowych.

3. Odnosne panstwo cztonkowskie przedktada proponowane zezwo-
lenia na mocy ust. 1 lit. a)-d) Radzie Bezpieczenstwa ONZ do zatwier-
dzenia po rozpatrzeniu indywidualnie kazdego przypadku, a do czasu
uzyskania takiego zatwierdzenia nie udziela zezwolenia.

4. Odnos$ne panstwo cztonkowskie przedktada rowniez proponowane
zezwolenia na dziatania, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a)-d), Radzie
Bezpieczenstwa ONZ do zatwierdzenia po rozpatrzeniu indywidualnie
kazdego przypadku, jezeli dziatania te zwiazane sa z jakimikolwiek
innymi towarami i technologiami, ktore, jak ustalito to panstwo czton-
kowskie, mogtyby przyczyni¢ si¢ do dziatan zwigzanych z ponownym
przetwarzaniem lub wzbogacaniem lub ci¢zka woda niezgodnych
z JCPOA. Panstwo cztonkowskie nie udziela zezwolenia do czasu uzys-
kania takiego zatwierdzenia.

5. Odnos$ny wlasciwy organ nie udziela zezwolenia na mocy ust. 1
lit. e) do czasu zatwierdzenia go przez Wspolng Komisjg.

6.  Odnosne panstwo czlonkowskie powiadamia pozostale panstwa
cztonkowskie, Komisje i Wysokiego Przedstawiciela o zezwoleniach
udzielonych na mocy ust. 1-5 oraz o wszelkich przypadkach odmowy
zatwierdzenia zezwolenia przez Rade¢ Bezpieczenistwa ONZ zgodnie
z ust. 3 lub 4.
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Artykut 2b

1. Art. 2a ust. 3 i 4 nie majg zastosowania do proponowanych
zezwolen na dostawe, sprzedaz lub przekazywanie do Iranu sprzetu,
o ktorym mowa w pkt 2 lit. ¢) ppkt 1 zalacznika B do rezolucji RB
ONZ nr 2231 (2015), przeznaczonego do reaktoréw lekkowodnych.

2. Odnos$ne panstwo cztonkowskie informuje w terminie czterech
tygodni pozostate panstwa cztonkowskie, Komisje i Wysokiego Przed-
stawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykutu.

Artykut 2c

1.  Wiasciwe organy udzielajace zezwolenia zgodnie z art. 2a ust. 1
lit. a) oraz art. 2b zapewniaja, aby:

a) spelnione zostaly wymogi, w stosownych przypadkach, wytycznych
zawartych w wykazie Grupy Dostawcow Jadrowych;

b) uzyskano od Iranu i mozna bylo skutecznie egzekwowaé prawo do
weryfikacji kofncowego uzytkowania i koncowej lokalizacji wszel-
kich dostarczonych produktow;

¢) Rada Bezpieczenstwa ONZ byla powiadamiana w ciagu dziesigciu
dni od dostawy, sprzedazy lub przekazania; oraz

d) w przypadku dostarczanych towaroéw i technologii, o ktérych mowa
w zataczniku I, MAEA byta powiadamiana w ciggu dziesigciu dni
od dostawy, sprzedazy lub przekazania.

2. We wszystkich przypadkach wywozu, dla ktérych na mocy art. 2a
ust. 1 lit. a) wymagane jest zezwolenie, zezwolenie takie udzielane jest
przez wlasciwe organy panstwa cztonkowskiego, w ktéorym eksporter
ma miejsce zamieszkania lub siedzibg. Zezwolenie jest wazne w calej
Unii.

3. Eksporterzy dostarczaja wlasciwym organom wszystkich stosow-
nych informacji, okre§lonych w art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr
428/2009 oraz okreslonych przez kazdy z wtasciwych organow, wyma-
ganych do zlozenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wywoz.

Artykul 2d

1. Art. 2a ust. 3 i 4 nie maja zastosowania do proponowanych
zezwolen na dostawe, sprzedaz lub przekazywanie produktow, materia-
16w, sprzetu, towardw i technologii oraz $wiadczenia wszelkich zwig-
zanych z nimi ustug w zakresie pomocy technicznej, szkolen, pomocy
finansowej, inwestycji, posrednictwa lub innych ustug, jezeli wlasciwe
organy uznaja je za bezpo$rednio zwigzane z:

a) konieczng modyfikacja dwoch kaskad w obiekcie w Fordow w celu
wytwarzania stabilnych izotopow;

b) wywozem iranskiego uranu wzbogaconego w ilosciach przekracza-
jacych 300 kg w zamian za uran naturalny; lub

¢) modernizacja reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt
koncepcyjny, a nastgpnie, w oparciu o uzgodniony ostateczny
projekt takiego reaktora.

2. Wiasciwy organ udzielajacy zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia,
aby:
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a) wszystkie dziatania byly podejmowane w sposob Scisle zgodny
z JCPOA,

b) spelione zostaty wymogi, w stosownych przypadkach, wytycznych
zawartych w wykazie Grupy Dostawcoéw Jadrowych;

¢) uzyskano od Iranu i mozna bylo skutecznie egzekwowaé prawo do
weryfikacji koncowego uzytkowania i koncowej lokalizacji wszel-
kich dostarczonych produktow.

3. Odnosne panstwo cztonkowskie powiadamia:

a) Rade Bezpieczenstwa ONZ oraz Wspdlng Komisje dziesigé dni
przed takim dziataniami;

b) MAEA w ciggu dziesieciu dni od dostawy, sprzedazy lub przekaza-
nia, w przypadku dostarczania produktéw, materiatdow, sprzetu,
towaréw i technologii zawartych w wykazie Grupy Dostawcow
Jadrowych.

4. Odno$ne panstwo czlonkowskie informuje w terminie czterech
tygodni pozostate panstwa cztonkowskie, Komisje i Wysokiego Przed-
stawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykutu.

Artykut 3a

1.  Wymagane jest wczesniejsze zezwolenie, udzielane po rozpat-
rzeniu indywidualnie kazdego przypadku, na:

a) sprzedaz, dostawe, przekazanie lub wywoz, bezposrednio lub posred-
nio, towarow i technologii wymienionych w zalaczniku II — nieza-
leznie od tego, czy te towary i technologie pochodza z Unii — na
rzecz jakichkolwiek oséb, podmiotow lub organdéw z Iranu lub do
uzytku w Iranie;

b) udzielanie pomocy technicznej lub $§wiadczenie ustug posrednictwa
zwiazanych z towarami i technologiami wymienionymi w zalaczniku
II lub zwigzanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacja
i uzytkowaniem towarow zawartych w zalaczniku II, bezposrednio
lub posrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom
z Iranu lub do uzytku w Iranie;

¢) zapewnianie, bezposrednio lub posrednio, finansowania lub pomocy
finansowej zwigzanej z towarami i technologiami wymienionymi
w zataczniku II, w tym w szczegdlno$ci udzielanie dotacji, pozyczek
i ubezpieczania kredytow eksportowych na potrzeby wszelkiej sprze-
dazy, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktéw, lub na
potrzeby wszelkiego udzielania zwigzanej z tym pomocy technicznej
lub $wiadczenia zwigzanych z tym ustug posrednictwa jakimkolwiek
osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do uzytku w Iranie;

d) przed zawarciem jakichkolwiek uzgodnien z osoba, podmiotem lub
organem z Iranu lub jakgkolwiek osobg lub podmiotem dziatajacymi
w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przed przyjgciem
pozyczek lub kredytow udzielanych przez taka osobg, podmiot lub
organ, ktére umozliwityby takiej osobie, podmiotowi lub organowi
udziat lub zwigkszenie swojego udzialu, niezaleznie lub w ramach
spotek joint venture lub innych form partnerstwa, w dziatalno$ci
handlowej obejmujacej technologie wymienione w zalaczniku II;

e) nabywanie w Iranie, przywo6z lub transport z Iranu towarow i tech-
nologii wymienionych w zalaczniku II, niezaleznie od tego, czy
pochodzg one z Iranu.
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2. Zalacznik II zawiera wykaz towaréw i technologii, innych niz te
wymienione w zatgcznikach I 1 III, ktore moglyby przyczyni¢ si¢ do
dzialan zwigzanych z ponownym przetwarzaniem lub wzbogacaniem
lub ci¢gzka woda lub innych dziatan niezgodnych z JCPOA.

3. Eksporterzy dostarczaja wlasciwym organom wszystkich stosow-
nych informacji wymaganych do ztoZenia wniosku o udzielenie zezwo-
lenia na wywoz.

4. Wiasciwe organy nie udzielajg jakichkolwiek zezwolen na trans-
akcje, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a)-e), jezeli majg uzasadnione
powody, by stwierdzi¢, ze takie dziatania przyczynityby si¢ do dziatan
zwigzanych z ponownym przetwarzaniem lub wzbogacaniem, cigzka
woda lub innych dziatan zwigzanych z kwestiami jadrowymi niezgod-
nych z JCPOA.

5.  Wtasciwe organy wymieniaja informacje na temat wnioskow
o zezwolenie otrzymanych na mocy niniejszego artykulu. Do tych
celow wykorzystuje si¢ system, o ktorym mowa w art. 19 ust. 4
rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

6. Wilasciwy organ udzielajacy zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit. a)
zapewnia, aby uzyskano od Iranu i mozna byto skutecznie egzekwowaé
prawo do weryfikacji koncowego uzytkowania i koncowej lokalizacji
wszelkich dostarczonych produktow.

7.  Odnosne panstwo czlonkowskie powiadamia pozostate panstwa
czlonkowskie, Komisj¢ i Wysokiego Przedstawiciela o zamiarze udzie-
lenia zezwolenia na mocy niniejszego artykutu, co najmniej dziesi¢¢ dni
przed udzieleniem zezwolenia.

Artykut 3b

1. We wszystkich przypadkach wywozu, dla ktérych na mocy art. 3a
wymagane jest zezwolenie, zezwolenie takie udzielane jest przez
wlasciwe organy panstwa czlonkowskiego, w ktérym eksporter ma
miejsce zamieszkania lub siedzibe, i musi by¢ zgodne ze szczegdlo-
wymi zasadami okreslonymi w art. 11 rozporzadzenia (WE) nr
428/2009. Zezwolenie jest wazne w calej Unii.

2. Na warunkach okre$lonych w art. 3a ust. 4 i 5 wlasciwe organy
moga uniewaznié, zawiesi¢, zmieni¢ lub cofna¢ zezwolenie na wywoz,
ktérego udzielily.

3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub uniewaznienia,
zawieszenia, znacznej modyfikacji lub cofni¢cia takiego zezwolenia
przez wlasciwy organ zgodnie z art. 3a ust. 4, odnosne panstwo czlon-
kowskie powiadamia o tym pozostate panstwa cztonkowskie, Komisje
i Wysokiego Przedstawiciela oraz przekazuje im stosowne informacje na
ten temat, w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi poufnosci takich
informacji zawartymi w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 515/97 (V).

4. Przed udzieleniem przez wlasciwy organ panstwa cztonkowskiego
zgodnie z art. 3a zezwolenia na transakcje, ktora jest zasadniczo iden-
tyczna z transakcja, ktorej dotyczy wazna odmowa zezwolenia wydana
przez inne panstwo cztonkowskie lub panstwa czlonkowskie na mocy
art. 3a ust. 4, konsultuje si¢ on najpierw z panstwem cztonkowskim lub

(") Rozporzadzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie
wzajemnej pomocy migdzy organami administracyjnymi pafstw czlonkow-
skich 1 wspotpracy migdzy panstwami cztonkowskimi a Komisja w celu
zapewnienia prawidlowego stosowania przepisoOw prawa celnego i rolnego
(Dz.U. L 82 z22.3.1997, s. 1). ;
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panstwami cztonkowskimi, ktére odmowity zezwolenia. Jezeli w wyniku
takich konsultacji odnosne panstwo cztonkowskie postanowi udzielié
zezwolenia, informuje o tym pozostate panstwa cztonkowskie, Komisje
i Wysokiego Przedstawiciela, udzielajac wszystkich stosownych infor-
macji w celu wyjasnienia takiej decyzji.

Artykut 3c

1. Art. 3 a nie ma zastosowania do proponowanych zezwolen na
dostawe, sprzedaz lub przekazywanie do Iranu towardow i technologii
wymienionych w zalaczniku II, przeznaczonych do reaktoréw lekko-
wodnych.

2. Wiasciwy organ udzielajacy zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia,
aby uzyskano od Iranu i mozna bylo skutecznie egzekwowaé prawo do
weryfikacji koncowego uzytkowania i koncowej lokalizacji wszelkich
dostarczonych produktow.

3. Odnosne panstwo cztonkowskie informuje w terminie czterech
tygodni pozostate panstwa cztonkowskie, Komisje i Wysokiego Przed-
stawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykutu.

Artykut 3d

1. Art. 3a nie ma zastosowania do proponowanych zezwolen na
dostawe, sprzedaz lub przekazywanie produktow, materiatow, sprzgtu,
towarow 1 technologii oraz $wiadczenia wszelkich zwiazanych z nimi
ustug w zakresie pomocy technicznej, szkolen, pomocy finansowe;j,
inwestycji, posrednictwa lub innych ustug, jezeli wilasciwe organy
uznajg je za bezposrednio zwigzane z:

a) konieczna modyfikacja dwoch kaskad w obiekcie w Fordow w celu
wytwarzania stabilnych izotopow;

b) wywozem iranskiego uranu wzbogaconego w iloSciach przekracza-
jacych 300 kg w zamian za uran naturalny; lub

¢) modernizacja reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt
koncepcyjny, a nastgpnie, w oparciu o uzgodniony ostateczny
projekt takiego reaktora.

2. Wiadciwy organ udzielajacy zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia,
aby:

a) wszystkie dziatania byly podejmowane w sposob Scisle zgodny
z JCPOA,;

b) uzyskano od Iranu i mozna bylo skutecznie egzekwowaé prawo do
weryfikacji koncowego uzytkowania i koncowej lokalizacji wszel-
kich dostarczonych produktow.

3. Odnosne panstwo cztonkowskie powiadamia pozostale panstwa
cztonkowskie i Komisj¢ o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy
niniejszego artykutu co najmniej dziesi¢¢ dni przed udzieleniem zezwo-
lenia.

Artykut 4a

1.  Zakazuje si¢ sprzedazy, dostawy, przekazywania lub wywozu,
bezposrednio Iub posrednio, towarow i technologii wymienionych
w zalgczniku IIT lub wszelkich innych produktow, ktore zgodnie z usta-
leniami panstwa cztonkowskiego mogtyby postuzyé do opracowywania
systemOw przenoszenia broni jadrowej — niezaleznie od tego, czy te
towary i technologie pochodza z Unii — na rzecz jakichkolwiek osob,
podmiotow lub organdéw z Iranu lub do uzytku w Iranie.
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2. Zalacznik III zawiera wykaz produktow, w tym towaréw i techno-
logii, wymienionych w wykazie Rezimu Kontrolnego Technologii
Rakietowych.

Artykul 4b

Zakazuje sig¢:

a) udzielania pomocy technicznej lub §wiadczenia ustug posrednictwa
zwigzanych z towarami i technologiami wymienionymi w zalaczniku
III lub zwigzanymi z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacjg
i uzytkowaniem towaro6w wymienionych w zatgczniku III, jakimkol-
wiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do uzytku
w Iranie,

b

~

zapewniania, bezposrednio lub posrednio, finansowania lub pomocy
finansowej zwigzanej z towarami i technologiami wymienionymi
w zalgczniku III, w tym w szczegdlnosci udzielania dotacji, pozy-
czek i ubezpieczania kredytow eksportowych, na potrzeby wszelkiej
sprzedazy, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktéw,
lub na potrzeby wszelkiego udzielania zwigzanej z tym pomocy
technicznej lub $wiadczenia zwigzanych z tym ustug posrednictwa,
jakimkolwiek osobom, podmiotom Iub organom z Iranu lub do
uzytku w Iranie;

¢) zawierania jakichkolwiek uzgodnien z osobg, podmiotem lub
organem z Iranu lub jakakolwiek osobg lub podmiotem dziatajacymi
w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przyjmowania
pozyczek lub kredytow udzielanych przez taka osobg, podmiot Iub
organ, ktére umozliwityby takiej osobie, podmiotowi lub organowi
udziat lub zwigkszenie swojego udziatu, niezaleznie lub w ramach
spotek joint venture lub innych form partnerstwa, w dziatalno$ci
handlowej obejmujacej technologie wymienione w zalaczniku III.

Artykul 4c

Zakazuje si¢ nabywania w Iranie, przywozu lub transportu z Iranu,
bezposrednio Iub posrednio, towardw i technologii wymienionych
w zafgczniku III, niezaleznie od tego, czy dany produkt pochodzi
z Iranu.

Artykut 5

Zakazuje si¢:

a) zapewniania, bezposrednio lub posrednio, pomocy technicznej, ustug
posrednictwa i innych ustug zwigzanych z towarami i technologiami
wymienionymi we wspolnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej
(zwanym dalej ,,wspolnym wykazem uzbrojenia”) lub zwigzanymi
z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacja i uzytkowaniem
towarow i technologii znajdujacych si¢ w tym wykazie, jakimkol-
wiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do uzytku
w Iranie;

b) zapewniania, bezposrednio lub posrednio, finansowania lub pomocy
finansowej zwigzanej z towarami i technologiami wymienionymi we
wspolnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczegdlnosci udzielania
dotacji, pozyczek 1 ubezpieczania kredytow eksportowych, na
potrzeby wszelkiej sprzedazy, dostaw, przekazywania lub wywozu
takich produktéw, lub na potrzeby wszelkiego udzielania zwigzanej
z tym pomocy technicznej lub §wiadczenia zwigzanych z tym ushug
posrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom
z Iranu lub do uzytku w Iranie;
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¢) zawierania jakichkolwiek uzgodnien dotyczacych udziatu lub zwigk-
szenia udziatu w jakiejkolwiek osobie, podmiocie lub organie z Iranu
uczestniczacym w wytwarzaniu towaréow lub technologii wymienio-
nych we wspdlnym wykazie uzbrojenia, niezaleznie lub w ramach
spolek joint venture lub innych form partnerstwa. Obejmuje to udzie-
lanie pozyczek lub kredytow takim osobom, podmiotom lub orga-
nom.

Artykut 10d

1.  Wymagane jest wczesniejsze zezwolenie na:

a) sprzedaz, dostawe, przekazanie lub wywdz oprogramowania wymie-
nionego w zalgczniku VIIA, na rzecz jakichkolwiek 0s6b,
podmiotéw lub organéw z Iranu lub do uzytku w Iranie;

b) udzielanie pomocy technicznej lub $§wiadczenie ustug posrednictwa
zwigzanych z oprogramowaniem wymienionym w zataczniku VIIA
lub zwigzanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacjg i uzyt-
kowaniem takich produktéw, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub
organom z Iranu lub do uzytku w Iranie;

¢) zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej zwiazanej z opro-
gramowaniem wymienionym w zalgczniku VIIA, w tym w szczegdl-
nosci udzielanie dotacji, pozyczek i ubezpieczania kredytow ekspor-
towych, na potrzeby wszelkiej sprzedazy, dostaw, przekazywania lub
wywozu takich produktow, lub na potrzeby wszelkiego udzielania
zwigzanej z tym pomocy technicznej lub $wiadczenia zwigzanych
z tym ustug posrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub
organom z Iranu lub do uzytku w Iranie.

2. Wlasciwe organy nie udzielaja jakichkolwiek zezwolen na mocy
niniejszego artykutu, jezeli:

a) majg uzasadnione powody, by stwierdzi¢, ze sprzedaz, dostawa,
przekazanie lub wywoz oprogramowania jest lub moze zmierzac
do wykorzystania w zwigzku z:

(i) dzialaniami zwigzanymi z ponownym przetwarzaniem lub
wzbogacaniem, ci¢zkag wodg lub innymi dziataniami zwigza-
nymi z kwestiami jadrowymi niezgodnymi z JCPOA,;

(ii) iranskim programem wojskowym lub dotyczacym pociskow
balistycznych; lub

(ii1) bezposrednimi lub posrednimi korzysciami dla Korpusu Straz-
nikow Rewolucji Islamskiej;

b) umowy na dostarczanie takich produktow lub $wiadczenie takiej
pomocy nie zawierajg odpowiednich gwarancji w odniesieniu do
uzytkownika koficowego.

3. Odnosne panstwo czlonkowskie powiadamia pozostate panstwa
czlonkowskie i Komisj¢ o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy
niniejszego artykutu co najmniej dziesi¢¢ dni przed udzieleniem zezwo-
lenia.

4. Jezeli wlasciwy organ odmawia udzielenia zezwolenia lub unie-
waznia, zawiesza, znaczaco zmienia lub cofa zezwolenie zgodnie
z niniejszym artykulem, odnosne panstwo cztonkowskie powiadamia
o tym pozostate panstwa cztonkowskie, Komisj¢ i Wysokiego Przed-
stawiciela oraz przekazuje im stosowne informacje.
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5. Zanim wlasciwy organ panstwa czlonkowskiego udzieli zezwo-
lenia zgodnie z niniejszym artykulem na transakcj¢ zasadniczo iden-
tyczna z transakcja, ktérej dotyczy wciaz wazna odmowa zezwolenia
wydana przez inne panstwo cztonkowskie lub przez inne panstwa czton-
kowskie, konsultuje si¢ najpierw z panstwem cztonkowskim Iub
panstwami cztonkowskimi, ktére odmowity zezwolenia. Jezeli w wyniku
takich konsultacji odnosne panstwo cztonkowskie postanowi udzieli¢
zezwolenia, informuje o tym pozostate panstwa czlonkowskie, Komisje
i Wysokiego Przedstawiciela, udzielajac wszystkich stosownych infor-
macji w celu wyjasnienia takiej decyzji.

Artykut 15a
1. Wymagane jest wcze$niejsze zezwolenie na:

a) sprzedaz, dostawe, przekazanie lub wywoz grafitu oraz surowych lub
czesciowo wykonczonych metali wymienionych w zalaczniku VIIB
na rzecz jakichkolwiek osob, podmiotéw lub organéw z Iranu lub do
uzytku w Iranie;

b) udzielanie pomocy technicznej lub $§wiadczenie ustug posrednictwa
zwiazanych z grafitem oraz surowymi lub czesciowo wykonczonymi
metalami wymienionymi w zalaczniku VIIB lub zwigzanych z dostar-
czaniem, wytwarzaniem, konserwacja 1 uzytkowaniem takich
produktow, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom
z Iranu lub do uzytku w Iranie;

¢) zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej zwigzanej
z grafitem oraz surowymi lub czgéciowo wykonczonymi metalami
wymienionymi w zatgczniku VIIB, w tym w szczegdlnosci udzie-
lanie dotacji, pozyczek i ubezpieczania kredytow eksportowych, na
potrzeby jakiejkolwiek sprzedazy, dostawy, przekazywania lub
wywozu takich produktéow, lub na potrzeby wszelkiego udzielania
zwiazanej z tym pomocy technicznej lub §wiadczenia ustug posred-
nictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub
do uzytku w Iranie.

2. Wiasciwe organy nie udzielaja jakichkolwiek zezwolen na mocy
niniejszego artykutu, jezeli:

a) majg uzasadnione powody, by stwierdzi¢, ze sprzedaz, dostawa, prze-
kazanie lub wywoéz grafitu oraz surowych lub cze¢$ciowo wykonczonych
metali jest lub moze zmierza¢ do wykorzystania w zwigzku z:

(i) dzialaniami zwigzanymi z ponownym przetwarzaniem lub
wzbogacaniem, cigzkag wodg lub innymi dzialaniami zwigza-
nymi z kwestiami jadrowymi niezgodnymi z JCPOA;

(i) iranskim programem wojskowym lub dotyczacym pociskow
balistycznych; lub

(iii) bezposrednimi lub posrednimi korzys$ciami dla Korpusu Straz-
nikow Rewolucji Islamskiej;

b) umowy na dostarczanie takich produktow lub $wiadczenie takiej
pomocy nie zawieraja odpowiednich gwarancji w odniesieniu do
uzytkownika koncowego.

3. Odnosne panstwo cztonkowskie powiadamia pozostale panstwa
cztonkowskie i Komisj¢ o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy
niniejszego artykutu co najmniej dziesi¢¢ dni przed udzieleniem zezwo-
lenia.
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4. Jezeli wlasciwy organ odmawia udzielenia zezwolenia lub unie-
waznia, zawiesza, znaczgco zmienia lub cofa zezwolenie zgodnie
z niniejszym artykulem, odnodne panistwo czlonkowskie powiadamia
o tym pozostate panstwa cztonkowskie, Komisj¢ i Wysokiego Przed-
stawiciela oraz przekazuje im stosowne informacje.

5. Zanim wlasciwy organ panstwa czlonkowskiego udzieli zezwo-
lenia zgodnie z niniejszym artykulem na transakcje¢ zasadniczo iden-
tyczng z transakcja, ktérej dotyczy wcigz wazna odmowa zezwolenia
wydana przez inne panstwo czlonkowskie lub przez inne panstwa czton-
kowskie, konsultuje si¢ najpierw z panstwem cztonkowskim lub
panstwami cztonkowskimi, ktére odmowity zezwolenia. Jezeli w wyniku
takich konsultacji odnosne panstwo cztonkowskie postanowi udzielié
zezwolenia, informuje o tym pozostate panstwa czlonkowskie, Komisje
i Wysokiego Przedstawiciela, udzielajac wszystkich stosownych infor-
macji w celu wyjasnienia takiej decyzji.

6.  Przepisy ust. 1-3 nie majg zastosowania do towar6w wymienio-
nych w zalacznikach I, IT i III lub w zwigzku z zalgcznikiem I do
rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

vB
ROZDZIAL 111
OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTORYCH PRZEDSIE-
BIORSTW
v M24
VB

ROZDZIAL IV

ZAMROZENIE SRODKOW  FINANSOWYCH I  ZASOBOW
GOSPODARCZYCH

Artykul 23

1. Zamraza si¢ wszystkie $rodki finansowe i zasoby gospodarcze
nalezace do, bgdace wlasnoscia, pozostajace w posiadaniu lub pod
kontrolg o0so6b, podmiotow i organow wymienionych w zalgczniku
VIII. Zalacznik VIII obejmuje osoby, podmioty i organy wskazane
przez Rad¢ Bezpieczenstwa Organizacji Narodow Zjednoczonych lub
przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737
(2006), pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) lub pkt 11, 12 lub 19
rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010).

2. Zamraza si¢ wszystkie $rodki finansowe i zasoby gospodarcze
nalezace do, begdace wlasnoscia, pozostajace w posiadaniu lub pod
kontrolg 0séb, podmiotow i organow wymienionych w zatgczniku IX.
Zalacznik IX obejmuje osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy,
ktore zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) i ¢) decyzji Rady 2010/413/WPZiB
zostaty okreslone jako:

a) zaangazowane w dzialania, bezposrednio zwigzane z dziataniami lub
wspierajgce dziatania Iranu stwarzajace zagrozenie rozprzestrzeniania
broni jadrowej lub tworzenie systemow przenoszenia broni jadrowej
przez Iran, w tym przez zaangazowanie w dostarczanie zakazanych
towarow 1 technologii, lub jako podmioty bedace wiasnoscia lub pod
kontrolg takich osob, podmiotow lub organow, w tym w sposob
niclegalny, lub dziatajace w ich imieniu lub na ich polecenie;
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b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, ktére obeszty lub
naruszyly, lub pomagaly wymienionym w wykazie osobom,
podmiotom Iub organom w obej$ciu lub naruszeniu przepisow
niniejszego rozporzadzenia, decyzji Rady 2010/413/WPZiB lub rezo-
lucji RB ONZ nr 1737 (2006), rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007),
rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) i rezolucji RB ONZ nr 1929
(2010);

¢) cztonkowie Korpusu Straznikoéw Rewolucji Islamskiej (IRGC) lub
osoby prawne, podmioty lub organy nalezace do IRGC lub kontro-
lowane przez IRGC lub nalezace do jednego lub wigkszej liczby
jego cztonkow lub kontrolowane przez jednego lub wigkszej liczby
jego cztonkéw, lub osoby fizyczne badz prawne, podmioty lub
organy zapewniajgce ubezpieczenie lub inne istotne ushugi IRGC,
lub podmiotom do nich nalezacym lub przez nich kontrolowanym
lub dziatajacym w ich imieniu;

d

=

inne osoby, podmioty lub organy udzielajace wsparcia, takiego jak
wsparcie materialne, logistyczne lub finansowe, rzadowi Iranu oraz
podmiotom bedacym ich wiasno$cig lub przez nie kontrolowanym,
lub osobom i podmiotom z nimi zwigzanym;

VYMil

e) osoby prawne, podmioty lub organy nalezace do Linii Zeglugowych
Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) lub kontrolowane przez IRISL,
lub osoby fizyczne badz prawne, podmioty lub organy dziatajace
w ich imieniu, lub osoby fizyczne badz prawne, podmioty lub
organy zapewniajace ubezpieczenie lub inne istotne ustugi IRISL,
lub podmiotom do nich nalezacym lub przez nie kontrolowanym
lub dziatajagcym w ich imieniu.

Zgodnie z obowiazkiem zamrozenia $rodkow finansowych i zasobow
gospodarczych IRISL oraz wskazanych podmiotéw bedacych wlasno-
$cig lub pod kontrolg IRISL, zakazuje si¢ zatadunku towaréw na statki
bedace wiasnoscig IRISL lub takich wskazanych podmiotow lub czar-
terowane przez IRISL lub takie wskazane podmioty, oraz wyladunek
towarow z takich statkow w portach panstw cztonkowskich.

Z obowiazku zamrozenia $rodkéw finansowych i zasobow gospodar-
czych IRISL oraz wskazanych podmiotow bedacych wiasnoscig lub
pod kontrola IRISL nie wynika wymog zajecia lub zatrzymania statkow
bedacych wlasnoscig takich podmiotow, ani transportowanego przez nie
tadunku, w zakresie w jakim towary te nalezg do osob trzecich, ani tez
wymog zatrzymania zatrudnionej przez te podmioty zatogi.

3. Nie udostegpnia sig¢, bezposrednio ani posrednio, zadnych $rodkow
finansowych ani zasoboéw gospodarczych osobom fizycznym lub praw-
nym, podmiotom ani organom wymienionym w zatgcznikach VIII i IX,
ani nie udostgpnia si¢ takich srodkow finansowych ani zasobow gospo-
darczych na rzecz takich osob, podmiotow czy organow.

VM2
4.  Bez uszczerbku dla odstgpstw przewidzianych w art. 24, 25, 26,
27, 28, 28a, 28b i 29 zabrania si¢ $wiadczenia specjalistycznych ustug
w zakresie komunikatow finansowych, wykorzystywanych do wymiany
danych finansowych, na rzecz o0so6b fizycznych 1lub prawnych,
podmiotéw lub organdw wymienionych w zatacznikach VIII i IX.

5. Zalaezniki VIII i IX zawierajg powody umieszczenia wymienio-
nych o0sdb, podmiotdéw i organdw w wykazie, przedstawione przez Rade
Bezpieczenstwa lub Komitet Sankcji.

6.  Zalaczniki VIII i IX zawieraja roéwniez, w miar¢ dostepnosci, infor-
macje niezbedne do zidentyfikowania odnosnych osob fizycznych lub
prawnych, podmiotoéw i organdw, przedstawione przez Rade Bezpieczen-
stwa lub Komitet Sankcji. W odniesieniu do osob fizycznych, takie
informacje mogg zawiera¢ imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, date
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i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportow i dokumentow
tozsamosci, pte¢, adres, jesli jest znany, a takze funkcje lub zawdd.
W odniesieniu do os6b prawnych, podmiotow i organow, takie infor-
macje mogg zawiera¢ nazwy, miejsce i datg¢ rejestracji, numer rejestracji
i miejsce prowadzenia dziatalnoéci. W odniesieniu do linii lotniczych
i przedsigbiorstw zeglugowych, zalaczniki VIII i IX zawieraja réwniez,
w miar¢ dostgpnosci, informacje niezbedne do zidentyfikowania kazdego
statku lub statku powietrznego nalezacego do wymienionego przedsig-
biorstwa, takie jak oryginalny numer rejestracji lub nazwa. Zatgczniki
VIII i IX zawierajq takze dat¢ wskazania.

VY M24
Artykut 23 a

1. Zamraza si¢ wszystkie $rodki finansowe i zasoby gospodarcze
nalezace do, begdace wlasnoscia, pozostajagce w posiadaniu lub pod
kontrolg o0sob, podmiotow i organow wymienionych w zalgczniku
XII. Zalacznik XIII zawiera wykaz osob fizycznych i prawnych,
podmiotéw oraz organdéw wskazanych przez Rade Bezpieczenstwa
ONZ zgodnie z pkt 6 lit. ¢) zalacznika B do rezolucji RB ONZ nr
2231 (2015).

2.  Zamraza si¢ wszystkie $rodki finansowe i zasoby gospodarcze
nalezace do, begdace wlasnoscia, pozostajace w posiadaniu lub pod
kontrolg o0sob, podmiotow i organdow wymienionych w zalgczniku
XIV. Zalacznik XIV zawiera wykaz osob fizycznych i prawnych,
podmiotéw oraz organow, ktore, zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) decyzji
Rady 2010/413/WPZiB, zostaly uznane za:

a) zaangazowane w iranskie dziatania wrazliwe z punktu widzenia
rozprzestrzeniania materialtdow jadrowych, podje¢te niezgodnie ze
zobowigzaniami Iranu w ramach JCPOA, lub w opracowywanie
systemOw przenoszenia broni jadrowej przez Iran, bezposrednio
powigzane z takimi dzialaniami lub zapewniajace wsparcie dla takich
dziatan, w tym przez udzial w nabywaniu zakazanych produktow,
towaréw, sprzetu, materiatdbw 1 technologii wyszczegolnionych
w o$wiadczeniu zawartym w zalaczniku B do rezolucji RB ONZ
nr 2231 (2015), decyzji 2010/413/WPZiB lub w zalacznikach do
niniejszego rozporzadzenia,

b) wspomagajace wskazane osoby lub podmioty w obchodzeniu
JCPOA, rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), decyzji
2010/413/WPZiB 1lub niniejszego rozporzadzenia lub w dziataniu
niezgodnie z nimi;

¢) dzialajagce w imieniu lub pod kierownictwem wskazanych osob lub
podmiotow; lub

d) bedace osobg prawng, podmiotem lub organem bedacymi wlasnosciag
lub pod kontrolg wskazanych osob lub podmiotow.

3. Nie udostgpnia si¢, bezposrednio ani posrednio, jakichkolwiek
srodkow finansowych lub zasobow gospodarczych osobom fizycznym
lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w zatgcznikach
XII i XIV, ani nie udostgpnia si¢ takich $rodkow finansowych ani
zasobow gospodarczych na rzecz takich osob, podmiotéw czy organow.

4.  Bez uszczerbku dla odstepstw przewidzianych w art. 24, 25, 26,
27, 28, 28a, 28b lub 29 zakazuje si¢ $wiadczenia specjalistycznych
ustug w zakresie komunikatow finansowych, wykorzystywanych do
wymiany danych finansowych, na rzecz oséb fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organdéw wymienionych w zatgcznikach XIII i XIV.

5. Zalgezniki XIII i XIV zawiarajg powody umieszczenia w wykazie
0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw wymienionych
w wykazie.
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6.  Zalaczniki XIII i XIV zawieraja rowniez, gdy sa dostgpne, infor-
macje niezbedne do zidentyfikowania odnosnych osob fizycznych lub
prawnych, podmiotow lub organow. W odniesieniu do oséb fizycznych,
takie informacje mogg zawiera¢ imiona i nazwiska, w tym pseudonimy,
datg i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportow i doku-
mentow tozsamosci, pte¢, adres, jesli jest znany, a takze funkcje lub
zaw6d. W odniesieniu do o0sob prawnych, podmiotow lub organow,
takie informacje mogg zawiera¢ nazwy, miejsce i datg rejestracji,
numer rejestracji i miejsce prowadzenia dziatalno$ci. Zatgczniki XIII
i XIV zawieraja takze dat¢ wskazania.

Artykut 24

Na zasadzie odstgpstwa od art. 23 lub art. 23a wlasciwe organy moga
zezwoli¢ na uwolnienie niektorych zamrozonych $rodkow finansowych
lub zasobow gospodarczych, o ile spelnione sa nastepujace warunki:

a) srodki finansowe lub zasoby gospodarcze sa przedmiotem zajgcia
sadowego, administracyjnego lub arbitrazowego ustanowionego
przed dniem, w ktorym osoba, podmiot lub organ, o ktoérych
mowa w art. 23 lub art. 23a, zostaly wskazane przez Komitet
Sankcji, Rade Bezpieczenstwa ONZ lub przez Rade, lub przed-
miotem orzeczenia sagdowego, administracyjnego lub arbitrazowego
wydanego przed tym dniem;

b) $rodki finansowe lub zasoby gospodarcze zostang wykorzystane
wylacznie w celu zaspokojenia roszczen, na poczet ktdrych zostaty
zabezpieczone, lub roszczen uznanych za zasadne w takim orzecze-
niu, w granicach okreslonych przez majace zastosowanie przepisy
ustawowe i wykonawcze regulujgce prawa osob zglaszajacych takie
roszczenia;

¢) decyzja o zajeciu lub orzeczenie nie zostaly wydane na korzysé
osoby, podmiotu lub organu wymienionych w zalaczniku VIII, IX,
XIII lub XIV;

d) uznanie zaj¢cia lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porzadkiem
publicznym danego panstwa cztonkowskiego; oraz

e) w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1 lub art. 23a ust.
1, panstwo cztonkowskie powiadomito Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ
o zajeciu lub orzeczeniu.

Artykut 25

Na zasadzie odstgpstwa od art. 23 lub art. 23a oraz pod warunkiem, ze
ptatno$¢ dokonywana przez osobg, podmiot lub organ wymienione
w zatgezniku VIII, IX, XIII Iub XIV jest nalezna na mocy umowy
lub porozumienia zawartych przez odnos$ng osobg, podmiot lub organ
lub zobowigzania powstatego na ich rzecz, zanim ta osoba, podmiot czy
organ zostaly wskazane przez Komitet Sankcji, Rad¢ Bezpieczenstwa
ONZ lub przez Rade, wlasciwe organy mogg zezwoli¢, na warunkach,
jakie uznajag za stosowne, na uwolnienie niektorych zamrozonych
srodkow finansowych lub zasobdw gospodarczych, o ile spelnione sg
nastepujace warunki:

a) odnos$ny wiasciwy organ ustalit, Ze:

(i) $rodki finansowe lub zasoby gospodarcze zostang wykorzystane
do dokonania ptatnosci przez osobg, podmiot lub organ wymie-
nione w zatgczniku VIII, IX, XIII lub XIV;
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(i) platno$¢ nie bedzie stuzy¢ dzialalno$ci zakazanej na mocy
niniejszego rozporzadzenia. Jezeli ptatno$¢ stanowi wynagro-
dzenie za dokonang juz dziatalno$¢ handlowa, a wilasciwy
organ innego panstwa cztonkowskiego potwierdzit wczesniej,
ze dzialalno$¢ ta nie byla zakazana w momencie jej dokonywa-
nia, uznaje si¢, prima facie, ze platno$¢ ta nie bedzie stuzyé
zakazanej dziatalnosci; oraz

(iii) dokonanie ptatnos$ci nie narusza art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3;
oraz

b) w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1 lub art. 23a ust.
1, odnodne panstwo czlonkowskie powiadomilo Rad¢ Bezpieczen-
stwva ONZ o tym ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwole-
nia, a Rada Bezpieczenstwa ONZ nie wyrazila sprzeciwu w ciggu
dziesieciu dni roboczych od dnia powiadomienia.

Artykut 26

Na zasadzie odstepstwa od art. 23 lub art. 23a wlasciwe organy moga
zezwoli¢ na uwolnienie niektdrych zamrozonych $rodkow finansowych
lub zasobow gospodarczych lub na udost¢pnienie niektorych $rodkow
finansowych lub zasobow gospodarczych, na warunkach, jakie uznaja
za stosowne, o ile spetlnione sg nastgpujace warunki:

a) odno$ny wiasciwy organ ustalit, ze takie S$rodki finansowe Ilub
zasoby gospodarcze sa:

(i) niezbgdne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osob fizycz-
nych lub prawnych, podmiotéw lub organéw wymienionych
w zataczniku VIII, IX, XIII lub XIV oraz cztonkow rodzin
pozostajacych na utrzymaniu takich osob fizycznych, w tym
na oplacenie artykutlow spozywczych, czynszu lub kredytu
hipotecznego, lekarstw i1 kosztow leczenia, podatkow, sktadek
na ubezpieczenie i optat za ushugi uzyteczno$ci publicznej;

(ii) przeznaczone wylacznie na pokrycie uzasadnionych honorariow
i zwrot wydatkéw zwigzanych ze $wiadczeniem ushug prawni-
czych; lub

(iii) przeznaczone wylacznie na pokrycie opfat lub naleznosci za
ustugi zwigzane ze zwyklym przechowywaniem lub utrzymy-
waniem zamrozonych $rodkéw finansowych lub zasobow
gospodarczych;

b) w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu
wymienionych w zalaczniku XIII, odno$ne panstwo cztonkowskie
powiadomilo Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ o ustaleniu, o ktorym
mowa w lit. a), i 0o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Rada
Bezpieczenstwa ONZ nie wyrazita sprzeciwu w ciagu pigciu dni
roboczych od dnia powiadomienia.

Artykut 27

Na zasadzie odstepstwa od art. 23 ust. 2 1 3 oraz art. 23a ust. 2 i 3
wlasciwe organy moga zezwoli¢ na uwolnienie niektérych zamrozonych
srodkow finansowych lub zasobow gospodarczych lub na udostepnienie
niektorych $rodkoéw finansowych lub zasobow gospodarczych na warun-
kach, jakie uznaja za stosowne, po ustaleniu, ze majg by¢ one wptacone
na rachunek lub wyptacone z rachunku misji dyplomatycznej lub urzedu
konsularnego lub organizacji mi¢dzynarodowej posiadajgcej immunitet
zgodnie z prawem mi¢dzynarodowym, o ile platnosci te sg przezna-
czone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub urzedu konsularnego
lub organizacji migdzynarodowe;j.
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Artykut 28

Na zasadzie odstgpstwa od art. 23 lub art. 23a wlasciwe organy moga
zezwoli¢ na uwolnienie niektdrych zamrozonych $rodkow finansowych
lub zasobow gospodarczych lub na udostepnienie niektérych $rodkow
finansowych lub zasobow gospodarczych, po ustaleniu, ze sg one
niezb¢dne do pokrycia nadzwyczajnych wydatkéw, pod warunkiem
ze, w przypadku gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu
wymienionych w zalgczniku XIII, odno$ne panstwo czlonkowskie
powiadomito o takim ustaleniu Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ, a Rada
Bezpieczenstwa ONZ je zatwierdzita.

Artykut 28a

Na zasadzie odstgpstwa od art. 23 ust. 2 1 3 lub art. 23a ust. 2 i 3
wlasciwe organy moga zezwoli¢, na warunkach, jakie uznajg za
stosowne, na uwolnienie niektoérych zamrozonych $rodkéw finansowych
lub zasobow gospodarczych lub na udostgpnienie niektoérych $rodkow
finansowych lub zasobow gospodarczych, po ustaleniu, Zze sg one
niezbedne do wykonywania dziatan bezpos$rednio zwiazanych ze sprzg-
tem, o ktérym mowa w pkt 2 lit. ¢) ppkt 1 zalacznika B do rezolucji RB
ONZ nr 2231 (2015), przeznaczonym do reaktorow lekkowodnych.

Artykul 28b

Na zasadzie odstgpstwa od art. 23 lub art. 23a wlasciwe organy moga
zezwoli¢ na uwolnienie niektorych zamrozonych $rodkow finansowych
lub zasobow gospodarczych lub na udost¢pnienie niektorych $rodkow
finansowych lub zasobow gospodarczych, na warunkach, jakie uznajg
za stosowne, o ile spelnione sg nastgpujgce warunki:

a) odnosny wiasciwy organ ustalil, Zze takie $rodki finansowe lub
zasoby gospodarcze s3:

(1) niezb¢dne do projektow w dziedzinie wspotpracy dotyczacej
cywilnych zastosowan energii jadrowej opisanych w zalaczniku
III do JCPOA;

(ii) niezb¢dne do wykonywania dziatan bezposrednio zwigzanych
z produktami wyszczegélnionymi w art. 2a i art. 3a lub do
wszelkich innych dzialan niezb¢dnych do wdrozenia JCPOA;
oraz

b) w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu
wymienionych w zalgczniku XIII, odno$ne panstwo cztonkowskie
powiadomito o takim ustaleniu Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ, a Rada
Bezpieczenstwa ONZ je zatwierdzita.

Artykut 29

1. Art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3 nie stanowig przeszkody dla
zasilania zamrozonych rachunkow przez instytucje finansowe lub kredy-
towe otrzymujgce Srodki finansowe przekazywane przez strony trzecie
na rachunek oséb, podmiotéw lub organéw wymienionych w wykazie,
pod warunkiem ze wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach sg
rowniez zamrazane. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwltocznie
informuje wlasciwe organy o takich transakcjach.

2. O ile wszelkie takie odsetki lub inne zyski i platnosci zostang
zamrozone zgodnie z art. 23 ust. 1 lub 2 lub art. 23a ust. 1 lub 2,
art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3 nie maja zastosowania do kwot dodat-
kowych na zamrozonych rachunkach w postaci:
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a) odsetek lub innych zyskéw na tych rachunkach; Iub

b) platnosci naleznych na mocy umoéw lub porozumien zawartych lub
zobowigzan powstatych przed data, w ktorej osoba, podmiot lub
organ, o ktorych mowa w art. 23 lub art. 23a, zostaly wskazane
przez Komitet Sankcji, Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ lub przez Rade.

vB
ROZDZIAL V
OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA SRODKOW
FINANSOWYCH ORAZ USLUG FINANSOWYCH
VY M24
M7
VY M24
vB
ROZDZIAL VI
OGRANICZENIA DOTYCZACE TRANSPORTU
VY M24

Artykut 36

Osoba przekazujaca z wyprzedzeniem informacje okreslone w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych deklaracji skroconych oraz zgloszen
celnych w rozporzadzeniu (EWG) nr 2913/92 i rozporzadzeniu (EWG)
nr 2454/93, réwniez przedktada wszelkie zezwolenia wymagane na
mocy niniejszego rozporzadzenia.

Artykut 37

1.  Zakazuje si¢ $wiadczenia ustlug bunkrowania lub zaopatrywania
statkow bedacych wiasnoscig lub pod kontrola — bezposrednio lub
posrednio — os6b, podmiotow lub organdéw z Iranu, lub jakichkolwiek
innych ustug na rzecz takich statkow, w przypadku gdy ushugodawcy
majg informacje, w tym od wilasciwych organéw celnych na podstawie
informacji przekazanych z wyprzedzeniem, o ktorych mowa w art. 36,
dajace uzasadnione podstawy, by przypuszczaé, ze statki te przewoza
towary objete wspolnym wykazem uzbrojenia lub towary, ktdrych
dostawa, sprzedaz, przekazywanie lub wywodz sg zakazane na mocy
niniejszego rozporzadzenia, chyba Ze $wiadczenie takich ustug jest
konieczne ze wzgledow humanitarnych i bezpieczenstwa.

2. Zakazuje si¢ $wiadczenia ustug inzynieryjnych i konserwacyjnych
na rzecz samolotow transportowych bedacych wiasnoscig lub pod
kontrolg — bezposrednio lub posrednio — 0s6b, podmiotéw lub organow
z Iranu, w przypadku gdy ustugodawcy majg informacje, w tym od
wlasciwych organdéw celnych na podstawie informacji przekazanych
z wyprzedzeniem, o ktorych mowa w art. 36, dajagce uzasadnione
podstawy, by przypuszczaé, ze samolot transportowy przewozi towary
objete wspolnym wykazem uzbrojenia lub towary, ktorych dostawa,
sprzedaz, przekazywanie lub wywoéz sa zakazane na mocy niniejszego
rozporzadzenia, chyba ze $wiadczenie takich ustug jest konieczne ze
wzgledow humanitarnych lub bezpieczenstwa.
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3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykutu stosuje si¢
do momentu, w ktorym tadunek zostanie poddany kontroli, a nast¢pnie,
w razie potrzeby, zajety lub usunigty, stosownie do okoliczno$ci.

Wszelkie czynno$ci zajecia i usunigcia moga — zgodnie z prawem
krajowym lub decyzja wlasciwego organu — by¢ przeprowadzane na
koszt importera lub koszty te moga by¢ odzyskiwane od jakiejkolwiek
innej osoby lub podmiotu odpowiedzialnych za probe nielegalnego
dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub wywozu.

ROZDZIAL VII
PRZEPISY OGOLNE I KONCOWE

Artykut 38

1. Nie sa zaspokajane zadne roszczenia w zwiazku z jakakolwiek
umowg lub transakcjg, ktorych wykonanie zostatlo zakldcone,
bezposrednio lub posrednio, w catosci lub czgsci, przez $rodki natozone
na mocy niniejszego rozporzadzenia, w tym roszczenia odszkodo-
wawcze lub jakiekolwiek inne roszczenia tego rodzaju, takie jak rosz-
czenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikajagce z gwarancji,
w  szczegblnoSci roszczenia o prolongate lub sptate zobowigzan,
gwarancji lub odszkodowania, zwlaszcza gwarancji finansowych lub
finansowych listow gwarancyjnych, w jakiejkolwiek formie, o ile
zostaly one wniesione przez:

V M24
a) wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w zatacznikach
VIIL, IX, XIII oraz XIV;

b) wszelkie inne osoby, podmioty lub organy z Iranu, w tym rzad
iranski;

c) wszelkie osoby, podmioty lub organy dzialajace za posrednictwem
lub w imieniu jednej z oséb, podmiotow lub organdow, o ktorych
mowa w lit. a) i b).

2. Wykonanie umowy lub transakcji traktuje si¢ jako zaktdcone przez
srodki natozone na mocy niniejszego rozporzadzenia w przypadku gdy
istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezposrednio lub posrednio
z tych $rodkow.

3. We wszelkich postgpowaniach zmierzajacych do zaspokojenia
roszczenia ci¢zar dowodu, ze zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane
przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzacej zaspokojenia tego rosz-
czenia.

4. Niniejszy artykul pozostaje bez uszczerbku dla prawa osob,
podmiotéw 1 organow, o ktérych mowa w ust. 1, do wystgpienia
o sadowa kontrole legalnosci niewypetnienia zobowigzan umownych
zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem.

VY M24

Artykul 40

1.  Bez uszczerbku dla majacych zastosowanie przepisow dotycza-
cych sprawozdawczos$ci, poufnosci 1 tajemnicy zawodowej, osoby
fizyczne 1 prawne, podmioty i organy:
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a) niezwlocznie dostarczajg wszelkie informacje, ktére ulatwityby
przestrzeganie przepisOw niniejszego rozporzadzenia, takie jak
informacje dotyczace rachunkéw lub kwot zamrozonych zgodnie
z art. 23 lub art. 23a, wlasciwym organom panstw cztonkowskich,
w ktorych te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy zamiesz-
kuja lub znajduja si¢, oraz przekazuja takie informacje Komisji,
bezposrednio lub za posrednictwem panstw cztonkowskich;

b) wspodlpracuja z wlasciwymi organami w zakresie weryfikacji tych
informacji

2. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezposrednio przez
Komisje sa udostgpniane zainteresowanemu panstwu cztonkowskiemu.

3. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniej-
szym artykulem sa wykorzystywane jedynie do celow, dla ktorych je
dostarczono lub otrzymano.

v M24
Artykul 41

Zakazuje si¢ $wiadomego i umys$lnego uczestnictwa w dziataniach,
ktorych celem lub skutkiem jest obejscie srodkow, o ktorych mowa
w art. 2a, 2b, 2¢, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5, 10d, 15a, 23, 23a
oraz 37 niniejszego rozporzadzenia.

Artykut 42

1. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrek-
torzy lub pracownicy, ktoérzy dokonuja zamrozenia $rodkow finanso-
wych 1 zasobdéw gospodarczych lub odmawiaja ich udostgpnienia,
w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, ze dzialanie takie jest
zgodne z niniejszym rozporzadzeniem, nie ponosza z tego tytutu zadnej
odpowiedzialnos$ci, chyba ze dowiedziono, ze srodki finansowe i zasoby
gospodarcze zostaly zamrozone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2. Srodki okreslone w niniejszym rozporzadzeniu nie stanowia
podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialnosci osob fizycznych lub praw-
nych, podmiotéw lub organdw, jezeli nie wiedzialy one 1 nie miaty
uzasadnionego powodu, by podejrzewaé, ze ich dziatania naruszatyby
te zakazy.

VM24

Artykutl 44

1.  Komisja i panstwa cztonkowskie informuja si¢ wzajemnie o $rod-
kach podjetych na mocy niniejszego rozporzadzenia i co trzy miesigce
dziela si¢ wszelkimi innymi dostgpnymi im istotnymi informacjami
w zwigzku z niniejszym rozporzadzeniem, w szczegdlnosci informa-
cjami

VM2
a) dotyczacymi $rodkow finansowych zamrozonych na mocy art. 23

oraz 23a oraz zezwolen udzielonych na mocy art. 24, 25, 26, 27,
28, 28a oraz 28b;

b) dotyczacymi naruszen przepiséw i trudnosci z ich egzekwowaniem
oraz orzeczen wydanych przez sady krajowe.
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2. Panstwa czlonkowskie natychmiast przekazujg sobie wzajemnie,
a takze Komisji wszelkie inne dost¢gpne im stosowne informacje, ktore
moglyby mie¢ wptyw na skuteczne wdrozenie niniejszego rozporzadze-
nia.

V M24
Artykul 45

Komisja wprowadza zmiany w zalacznikach I, II, III, VIIA, VIIB i X na
podstawie informacji dostarczonych przez panstwa czlonkowskie.

Artykut 46

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczenstwa ONZ umieszcza osobg
fizyczng lub prawng, podmiot lub organ w wykazie, Rada umieszcza
takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w zalaczniku
VIIIL.

2. W przypadku gdy Rada podejmie decyzj¢ o objgciu osoby
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu $rodkami, o ktoérych
mowa w art. 23 ust. 2 i 3, wprowadza ona stosowne zmiany w zalgcz-
niku IX.

3. W przypadku gdy Rada podejmie decyzje o objeciu osoby
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu S$rodkami, o ktorych
mowa w art. 23a ust. 2 i 3, wprowadza ona stosowne zmiany w zatgcz-
niku XIV.

4. O swojej decyzji, wraz z powodem umieszczenia w wykazie, Rada
powiadamia osobe fizyczng lub prawng, podmiot lub organ, o ktdrych
mowa w ust. 1-3, bezposrednio — gdy adres jest znany — albo w drodze
opublikowania ogloszenia, umozliwiajac takiej osobie fizycznej lub
prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

5. W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowo-
dow, Rada dokonuje przegladu swojej decyzji i odpowiednio informuje
osobe fizyczng lub prawng, podmiot lub organ.

6. W przypadku gdy Organizacja Narodéw Zjednoczonych podej-
muje decyzj¢ o usuni¢gciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej,
podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie,
Rada wprowadza stosowne zmiany w zatgczniku VIII lub XIII.

7.  Wykazy w zalgcznikach IX i XIV poddawane sg przegladowi
regularnie, co najmniej raz na 12 miesiecy.

Artykut 47

1. Panstwa cztonkowskie ustanawiaja przepisy dotyczace sankcji
majacych zastosowanie do naruszen niniejszego rozporzadzenia i podej-
mujg wszystkie $rodki niezbedne do zapewnienia ich wdrozenia. Prze-
widziane sankcje muszg by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace.

2. Panstwa czlonkowskie powiadamiajg Komisj¢ o tych przepisach
niezwlocznie po wejSciu w zycie niniejszego rozporzadzenia oraz
powiadamiajg ja o wszelkich pozniejszych zmianach.
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Artykut 48

1. Panstwa czlonkowskie wyznaczaja wlasciwe organy, o ktorych
mowa w niniejszym rozporzadzeniu, i wskazuja je na stronach interne-
towych wymienionych w zataczniku X. Panstwa cztonkowskie powia-
damiajag Komisj¢ o wszelkich zmianach adresow ich stron internetowych
wymienionych w zataczniku X.

2. Panstwa cztonkowskie powiadamiaja Komisje o swoich wlasci-
wych organach, w tym o danych kontaktowych tych wiasciwych orga-
néw, niezwlocznie po wejSciu w zycie niniejszego rozporzadzenia,
a nastgpnie powiadamiaja ja o wszelkich p6zniejszych zmianach.

3. W przypadkach, w ktorych niniejsze rozporzadzenie wymaga
powiadomienia lub poinformowania Komisji lub innej formy przekazy-
wania informacji z Komisja, wykorzystywane majag by¢ w tym celu
adresy 1 inne dane kontaktowe wskazane w zalaczniku X.

Artykut 49

Niniejsze rozporzadzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii, w tym w jej przestrzeni powietrznej;

b) na poktadach wszystkich statkdw powietrznych lub statkéw podlega-
jacych jurysdykcji panstw cztonkowskich;

¢) do kazdej osoby bedacej obywatelem jednego z panstw cztonkow-
skich, przebywajacej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do kazdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii
lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa
panstwa cztonkowskiego;

e) do kazdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do
wszelkiego rodzaju dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej catko-
wicie lub czg¢éciowo na terytorium Unii.

Artykul 50

Rozporzadzenie (UE) nr 961/2010 niniejszym traci moc. Odestania do
uchylonego rozporzadzenia traktuje si¢ jako odestania do niniejszego
rozporzadzenia.

Artykul 51

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem jego opublikowania
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporzadzenie wigze w catosci i jest bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach czlonkowskich.
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ZALACZNIK 1

KATEGORIA 0 — MATERIALY, INSTALACJE 1 URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwodjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 (')

0A001

Nastepujace ,reaktory jadrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przysto-
sowane do uzytkowania z nimi urzadzenia i podzespoty:

TLBI1.1

Kompletne reaktory jadrowe

0A001.a

reaktory jadrowe”;

TLBI1.1

Reaktory jadrowe zdolne do pracy w taki sposob, zeby mogta w nich prze-
biega¢ kontrolowana, samopodtrzymujaca si¢ reakcja tancuchowa rozszczepia-
nia.

NOTA WYJASNIAJACA: ,Reaktor jadrowy” obejmuje zasadniczo obiekty
znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika reaktora lub bezposrednio przymocowane
do niego, wyposazenie sterujgce poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy,
ktore zazwyczaj zawieraja chtodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodza
z nim w bezpo$rednia stycznosé lub nim steruja. WYWOZ: Wywéz catego
zestawu podstawowych produktéw w tych ramach bedzie si¢ odbywat jedynie
zgodnie z procedurami zawartymi w wytycznych. Poszczegélne produkty
w obrebie tej definicji funkcjonalnej, ktore beda wywozone jedynie zgodnie
z procedurami zawartymi w wytycznych, sa wyszczegdlnione w pkt 1.2—1.11.
Rzad zastrzega sobie prawo stosowania procedur przewidzianych w wytycz-
nych w odniesieniu do innych produktow mieszczacych sie w tej definicji
funkcjonalne;j.

0A001.b

metalowe zbiorniki lub gléwne prefabrykowane cz¢sci do nich, w tym goérne
pokrywy zbiornika ci$nieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do umieszczania w nich rdzenia ,;reaktora jadrowego”;

TLB1.2

Zbiorniki reaktoréw jadrowych

Metalowe zbiorniki lub glowne prefabrykowane czesci do nich, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia reaktora
jadrowego, zdefiniowanego powyzej w pkt 1.1, a takze odpowiednie zespoty
wewngtrzne reaktora zdefiniowane ponizej w pkt 1.8.

NOTA WYJASNIAJACA: Pkt 1.2 obejmuje zbiorniki reaktorow jadrowych
niezaleznie od ich ci$nienia znamionowego i obejmuje zbiorniki ci$nieniowe
reaktorow i kalandrie. Gorna pokrywa zbiornika reaktora jest objeta pkt 1.2
jako jedna z gtéwnych prefabrykowanych czesci zbiornika reaktora.
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0A001.c urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do TLB1.3 Maszyny zaladowcze i wyladowcze paliwa reaktorowego
zatadunku i wytadunku elementow paliwowych ,reaktorow jadrowych®; L . . s .
Wyposazenie manipulacyjne, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
wprowadzania lub usuwania paliwa do/z reaktora jadrowego zdefiniowanego
w pkt 1.1 powyzej.
NOTA WYJASNIAJACA: Produkty te moga byé uzytkowane podczas pracy
reaktora pod obcigzeniem lub z wykorzystaniem zaawansowanych technicznie
rozwigzan umozliwiajagcych prowadzenie ztozonych operacji zatadunku paliwa
bez obcigzenia, na przyktad takich, w ktorych w warunkach normalnych
paliwo nie jest bezposrednio widoczne lub nie ma do niego dostepu.
0A001.d prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania TLBI1.4 Prety regulacyjne i wyposazenie regulacyjne reaktorow jadrowych
procesem rozszczepienia w ,reaktorze jadrowym®, odpowiednie elementy S . . .
. . . . . Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane prety, konstrukcje nosne lub
nosne lub zawieszenia, mechanizmy napedu oraz prowadnice rurowe do . . . . ,
, . podwieszone przeznaczone do nich, urzadzenia napedzajace pretow lub
pretow regulacyjnych; . A . L%
prowadnice pretow do sterowania procesem rozszczepienia w reaktorze
jadrowym zdefiniowanym w pkt 1.1 powyze;j.
0A001.e przewody cisnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane TLBI1.5 Rury ci$nieniowe reaktora jadrowego
z przeznaczeniem zar6wno na elementy paliwowe, jak i chlodziwo w ,reak- S . . .
. " Rury specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wprowadzania do nich
torze jadrowym”; ; . . L . . .
zarowno elementoéw paliwowych, jak i chtodziwa obiegu pierwotnego w reak-
torze zdefiniowanym w pkt 1.1 powyze;j.
NOTA WYJASNIAJACA: Rury ci$nieniowe sa czesciami kanatow paliwo-
wych, zaprojektowanymi do pracy przy podwyzszonym ciS$nieniu, czasem
przekraczajacym 5 MPa.
0A001.f rury (lub zespoly rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopow specjalnie TLBI1.6 Koszulki paliwowe

zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zastosowania jako okta-
dzina paliwa w ,reaktorach jadrowych”, w ilosciach przekraczajacych 10 kg;

N.B.: W przypadku rur cisnieniowych z cyrkonu zob. 0A001.e, zas w przy-
padku rur calandrii zob. 04001.h.

Rury (lub zespoly rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopoéw specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane z przeznaczeniem do zastosowania jako
koszulki paliwowe w reaktorze zdefiniowanym w pkt 1.1 powyzej i w ilo$ciach
przekraczajacych 10 kg.

N.B.: Cyrkonowe rury cisnieniowe — zob. pkt 1.5. Rury kalandrii — zob. pkt
1.8.

NOTA WYJASNIAJACA: Rury przeznaczone do uzytku w reaktorze
jadrowym wykonane z cyrkonu metalicznego lub jego stopow, w ktorych
stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi zwykle ponizej 1:500 wagowo.

L10TTO8T — T1d — L9T0YUTI0T0

€00°C20

LT



VYM30

0A001.g

pompy pierwotnego obiegu lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojekto-
wane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chtodziwa w ,,reakto-
rach jadrowych”;

TLB1.7

Pompy lub pompy cyrkulacyjne pierwotnego obiegu chlodziwa

Pompy lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
do wymuszania cyrkulacji chtodziwa obiegu pierwotnego w reaktorach jadro-
wych zdefiniowanych w pkt 1.1 powyzej.

NOTA WYJASNIAJACA: Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
pompy lub pompy cyrkulacyjne obejmuja pompy do reaktorow chtodzonych
woda, pompy cyrkulacyjne do reaktorow chlodzonych gazem oraz pompy
elektromagnetyczne i mechaniczne do reaktorow chlodzonych ciektym meta-
lem. Urzadzenia te moga obejmowa¢ pompy bezdlawnicowe i pompy z kotem
zamachowym skomplikowane uszczelnione lub posiadajace wielokrotnie
uszczelnione uktady zapobiegajace wyciekowi chlodziwa obiegu pierwotnego.
Definicja ta obejmuje pompy z certyfikatami zgodnymi z normami Amerykan-
skiego Stowarzyszenia Inzynieréw Mechanikow, sekceji 111, dziatu I, podsekcji
NB (podzespoty klasy 1) lub normami réwnowaznymi.

0A001.h

,zespoly wewnetrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do pracy w ,reaktorze jadrowym”, w tym elementy
nosne rdzenia, kanaly paliwowe, rury calandrii, ostony termiczne, przegrody,
siatki dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.h , zespoly wewnetrzne reaktora® oznaczajq dowolng
wigkszq strukture wewngtrz zbiornika reaktora wypetniajgcq jedng lub wiecej
funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania
elementow paliwowych, kierowanie przeptywem chlodziwa w obiegu pierwo-
tnym, zapewnienie oston radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrzqdowania
wewngqtrzrdzeniowego.

TLB1.8

Zespoly wewnetrzne reaktora

,.Zespoty wewngtrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
z przeznaczeniem do uzytku w reaktorze jadrowym zdefiniowanym w pkt 1.1
powyzej. Obejmuja one, przykltadowo, elementy nos$ne rdzenia, kanaty pali-
wowe, rury kalandrii, ostony termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia
i plyty rozpraszajace.

NOTA WYJASNIAJACA: ,.Zespoly wewnetrzne reaktora” stanowia duzego
rozmiaru struktury wewnatrz zbiornika reaktora, spetniajace jedno lub wigcej
zadaf, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania
elementéw paliwowych, kierowanie przeptywem chlodziwa w obiegu pierwo-
tnym, zapewnienie ostony radiacyjnej zbiornika reaktora i prowadzenie oprzy-
rzadowania wewnatrzrdzeniowego.

0A001.1

wymienniki ciepta, takie jak:
1. wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do obiegu
pierwotnego lub posredniego ,,reaktora jadrowego®;

2. inne wymienniki ciepla specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
stosowania w obiegu pierwotnym ,reaktora jadrowego®;

Uwaga: Pozycja 0A001.i nie obejmuje kontroli wymiennikow ciepla w syste-
mach wspierajgcych reaktora, np. systemie chlodzenia awaryjnego
lub systemie odprowadzania ciepla powylgczeniowego.

TLBI1.9

Wymienniki ciepla

a) Wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pierwo-
tnego lub posredniego obiegu chlodziwa reaktora jadrowego zdefiniowanego
w pkt 1.1 powyzej. b) Inne wymienniki ciepta specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do wykorzystania w obiegu pierwotnym chlodziwa reaktora
jadrowego zdefiniowanego w pkt 1.1 powyzej.

NOTA WYJASNIAJACA: Wytwornice pary sa specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do odprowadzania ciepta, ktore powstaje w reaktorze, do wody
zasilajacej w celu wytworzenia pary. W przypadku reaktora predkiego,
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w ktorym istnieje rowniez obieg posredni chlodziwa, wytwornica pary znaj-
duje si¢ w obiegu posrednim. W reaktorze chtodzonym gazem mozna zasto-
sowa¢ wymiennik ciepta, aby odprowadzi¢ cieptlo do wtoérnego obiegu gazu,
ktory napedza turbing gazowa. Ta pozycja nie obejmuje kontrola wymien-
nikow ciepta w systemach wspierajacych reaktora, np. systemie chtodzenia
awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepta powylaczeniowego.

0A001.j

detektory neutronéw specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do okre-
$lania poziomu strumienia neutrondw wewnatrz rdzenia ,,reaktora jadrowe-

2.

g0,

TLB1.10

Detektory neutronéow

Detektory neutrondéw specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do okre-
$lania poziomu strumienia neutronéw wewnatrz rdzenia reaktora jadrowego
zdefiniowanego w pkt 1.1 powyzej.

NOTA WYJASNIAJACA: Ta pozycja obejmuje kontrola wykrywacze
wewnatrzrdzeniowe 1 pozardzeniowe, ktére mierzg poziomy strumieni
w szerokim zakresie, zwykle miedzy 10* neutrondw na cm® na sekunde
a 10" neutronéw na cm’ na sekunde lub wiccej. Pozardzeniowe oznacza
przyrzady umieszczone poza rdzeniem reaktora zdefiniowanego w pkt 1.1
powyzej, ale w obrebie ostony biologicznej.

0A001.k

»zewnetrzne tarcze termiczne” specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
do uzytku w ,reaktorach jadrowych” w celu zmniejszenia strat ciepla oraz
ochrony zbiornika.

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.k , zewnetrzne tarcze termiczne” oznaczajq duzego
rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, stuzqce do ogra-
niczania strat ciepla z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnqtrz
zbiornika.

TLBI.11

Zewnetrzne tarcze termiczne

»Zewnetrzne tarcze termiczne” specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
do uzytku w reaktorze jadrowym zdefiniowanym w pkt 1.1 powyzej w celu
zmniejszenia strat ciepta oraz ochrony obudowy bezpieczenstwa.

NOTA WYJASNIAJACA: ,Zewnetrzne tarcze termiczne” oznaczaja duzego
rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, stuzace do ograni-
czania strat ciepta z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnatrz
obudowy bezpieczenstwa.

0B001

Nastegpujace instalacje do separacji izotopdw z ,,uranu naturalnego®, ,,uranu
zubozonego® lub ,specjalnych materiatlow rozszczepialnych” oraz urzadzenia
specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

TLB5

Zaktady rozdzielania izotopéw uranu naturalnego, uranu zubozonego lub
specjalne materialy rozszczepialne i urzadzenia, inne niz przyrzady anali-
tyczne, specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich przystosowane
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0B001.a

nastepujace instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji izotopow
,uranu naturalnego”, ,uranu zubozonego” lub ,specjalnych materialow
rozszczepialnych®:

. instalacje do rozdzielania gazéw metoda wirowania;

. instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazow;

. instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi,

. instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

. instalacje do rozdzielania technikg wymiany jonow;

[ N O S

. instalacje do rozdzielania izotopow w postaci par metalu za pomoca
laserow;

7. instalacje do rozdzielania izotopow w postaci molekularnej za pomoca
Llaserow*;

8. instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

9. instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

TLB5

0B001.b

nastepujace wirowki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojek-

towane lub wykonane do stosowania w procesach wzbogacania metodg wiro-

wania gazow:

Uwaga techniczna:

W pozycji 0B001.b ,,material o wysokim stosunku wytrzymatosci mecha-

nicznej do gestosci” oznacza ktorekolwiek z ponizszych:

1. stal maraging o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 1,95 GPa lub wigk-
szej;

2. stopy glinu o wytrzymalosci na rozcigganie rownej 0,46 GPa lub wigk-
szej; lub

3., materialy widkniste lub wilokienkowe” o ,,module wiasciwym” powyzej
3,18 x 10°m i ,, wytrzymalosci wlasciwej na rozcigganie powyzej 7,62 x
10% m.

1. wiréwki gazowe;

TLBS5.1

5.1. Wirowki gazowe i zespoly oraz cze$ci skladowe specjalnie zaprojek-
towane lub przystosowane do wykorzystania w wirowkach gazowych

NOTA WPROWADZAJACA:

Wiréwka gazowa zwykle jest zbudowana z cienkosciennego walca (walcow)
o $rednicy migdzy 75 mm i 650 mm, wokot ktorego wytworzona jest proznia
i ktory wiruje z duza predkoscia obwodowa, rzedu 300 m/s lub wigksza, przy
czym 0§ centralna znajduje si¢ w pozycji pionowej. Dla osiggnigcia duzej
predkosci materiaty stuzace do budowy czgsci wirujacych musza si¢ charak-
teryzowaé duza warto$cia stosunku wytrzymatosci do gestosci; zespot wirnika,
a zatem i jego poszczegélne elementy musza by¢ wyprodukowane z bardzo
mala wartoscig tolerancji, aby zminimalizowa¢ niewywazenie. W przeciwien-
stwie do innych wirowek wirowki gazowe stuzace do wzbogacania uranu
charakteryzujg si¢ tym, ze w komorze wirnika wystepujg wirujace przegrody
tarczowe oraz stacjonarny uktad rur do doprowadzania i wyprowadzania gazo-
wego UFg i1 posiadajacy co najmniej trzy oddzielne linie, z ktorych dwie sa
potaczone z czerpakami wychodzgcymi z osi obrotu w strong obwodu komory
wirnika. W cze$ci proézniowej znajduje si¢ tez kilka krytycznych elementow,
ktore nie wiruja i ktore — mimo Ze sa specjalnie zaprojektowane — nietrudno
jest wykona¢; ich wykonanie nie wymaga uzycia unikalnych materialow.
Jednak obiekt wykorzystujacy wirdwki potrzebuje duzej liczby takich czesci
sktadowych, a zatem ich ilo$¢ moze stanowi¢ wazng wskazowke co do ich
ostatecznego zastosowania.
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0B001.b

TLBS.1.1

Sktadniki wirujace

0B0O1.b.

2. kompletne zespoty wirnikow;

TLBS.1.1a

a) Kompletne zespoty wirnikow:

Walce cienko$cienne lub kilka wzajemnie polaczonych cienkosciennych
walcow, wytworzonych z jednego lub kilku materialow o duzej wartosci
stosunku wytrzymatosci do gestosci, opisanych w NOCIE WYJASNIAJACEJ
do niniejszej sekcji. W przypadku wzajemnie potaczonych walcow walce sa
potaczone za pomocg elastycznych mieszkow lub pierscieni, jak to opisano
w sekeji 5.1.1 lit. ¢) ponizej. Wirnik, w swojej ostatecznej postaci, jest wypo-
sazony w wewnetrzng przegrode (przegrody) oraz kotpaki na koncach, jak to
opisano w sekcji 5.1.1 lit. d) i e) ponizej. Jednak moze si¢ zdarzy¢, ze
kompletny zespét jest dostarczony w postaci nie w petni zmontowanej.

0B001.b.

3. cylindryczne zespoly wirnikow o grubosci 12 mm lub mniejszej, $rednicy
od 75 do 650 mm, wykonane z ,materiatbw o wysokim stosunku wytrzy-
maloéci mechanicznej do gestosci‘;

TLBS5.1.1b

b) Wirniki:
Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walce cienkoscienne o grubosci
12 mm lub mniejszej, o $rednicy migdzy 75 mm i 650 mm, wytworzone

z jednego lub kilku materialow o duzej wartosci stosunku wytrzymatosci do
gestosei, opisanych w NOCIE WYJASNIAJACEJ do niniejszej sekcji.

0B001.b.

4. pierscienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej
i $rednicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia
cylindra wirnika lub do potaczenia ze sobg wielu cylindrow wirnikow,
wykonane z ,materialtow o wysokim stosunku wytrzymatosci mecha-
nicznej do gestosei”;

TLBS.1.1¢c

c) Pierscienie lub mieszki:

Czgsci skladowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do lokalnego
podtrzymywania wirnika lub do pofaczenia razem pewnej liczby wirnikow.
Mieszek jest krotkim walcem o grubosci $cian réwnej 3 mm lub mniejszej,
o $rednicy migdzy 75 mm i 650 mm, majacy zwoje i wytworzony z jednego
z materialow o wysokiej wartosci stosunku wytrzymatosci do gestosci, ktore
opisano w NOCIE WYJASNIAJACEJ do niniejszej sekcji.

0B001.b.

5. deflektory o srednicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do instalo-
wania wewnatrz cylindra wirnika od$rodkowego, wykonane z ,,materialow
o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznej do gestosci”;

TLBS5.1.1d

d) Deflektory:

Elementy w ksztalcie tarczy o $rednicy miedzy 75 mm i 650 mm, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane do zamocowania wewnatrz wirnika
wirdwki, w celu oddzielenia komory startowej od gtownej komory rozdzie-
lania oraz — w niektorych przypadkach — w celu wspomagania cyrkulacji
gazowego UFg wewnatrz glownej komory rozdzielania w wirniku; wytwo-
rzone z jednego z materialbw o wysokiej warto$ci stosunku wytrzymatosci
do gestosci, ktore opisano w NOCIE WYJASNIAJACEJ do niniejszej sekcji.

L10TTO8T — T1d — L9T0YUTI0T0

€00°C20

K3



VYM30

0B001.b.

6. pokrywy gorne lub dolne o $rednicy od 75 mm do 650 mm pasujace do
koncoéw cylindra wirnika, wykonane z ,,materialdw o wysokim stosunku
wytrzymalosci mechanicznej do gestosci®;

TLBS.1.1e

TLBS.1.1

e) Kotpaki gorne/Kolpaki dolne:

Elementy w ksztalcie tarczy o $rednicy miedzy 75 mm i 650 mm, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane tak, ze pasuja do koncéw wirnika, a zatem
zamykaja UFg w obrebie wirnika; w pewnych przypadkach stuza do podtrzy-
mywania, utrzymywania lub zamykania — jako zintegrowana cze$¢ — gornej
ptaszczyzny nosnej (kolpak gorny) albo do podtrzymywania wirujacych
elementow silnika i dolnej ptaszczyzny nosnej (kotpak dolny) i wytworzony
z jednego z materialdow o wysokiej wartosci stosunku wytrzymatosci do gesto-
éci, ktore opisano w NOCIE WYJASNIAJACEJ do niniejszej sekcji.

NOTA WYJASNIAJACA:

Do materiatéw stosowanych do wytwarzania wirujacych czg$ci wirdwki
zalicza si¢ m.in.:

a) stal maraging o wytrzymalosci na rozciaganie rownej 1,95 GPa lub wigk-
szej;
b) stopy glinu o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 0,46 GPa lub wigkszej;

c) materialy o budowie wldkien, mozliwe do stosowania w konstrukcjach
kompozytowych, o wlasciwym module sprezystosci réwnym co najmniej
3,18 x 10° m oraz o wytrzymatosci whasciwej na rozciaganie 7,62 x 10* m
lub wigkszej (,,wlasciwy modut sprezystosci to modut Younga, wyrazon
w jednostkach N/m?, podziclony przez cigzar whasciwy wyrazony w N/m’;
»wytrzymatos¢ wlasciwa na rozcigganie” to wytrzymalo$¢ na rozcigganie
wyrazona w N/m?, podzielona przez ciezar wlasciwy wyrazony w N/m?).

0B001.b

TLBS5.1.2

Statyczne czesci sktadowe

0B001.b.

7. nastgpujace tozyska na poduszce magnetycznej:

a. zespoly lozysk skladajace si¢ z pierscieniowego magnesu zawieszo-
nego w obudowie wykonanej z ,,materialtow odpornych na korozyjne
dziatanie UFg4” lub chronionej takimi materiatami, zawierajacej
wewnatrz czynnik tlumigcy i posiadajace magnes sprz¢zony z nabie-
gunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie gornej
wirnika;

b. aktywne lozyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wyko-
nane do stosowania w wirdwkach gazowych;

TLBS.1.2A.1

a) Magnetyczne elementy nos$ne:

1. specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoly nosne, zlozone
7z magnesu pierscieniowego, zawieszonego w obudowie wypehionej
czynnikiem tlumigcym. Obudowa jest wytworzona z materiatu odpor-
nego na dziatanie UFg (patrz NOTA WYJASNIAJACA do sekcji 5.2.).
Ten magnes sprzega si¢ z rdzeniem lub drugim magnesem zainstalo-
wanym na kotpaku gérnym opisanym w sekcji 5.1.1. lit. e).

Magnes moze mie¢ ksztalt pierScienia o stosunku obwodu zewnetrznego
do wewnetrznego rownym lub mniejszym niz 1,6:1. Magnesmoze by¢
w postaci o poczatkowej wartosci przenikalnosci rownej 0,15 H/m lub
wiekszej, lub o remanencji rownej 98,5 % lub wigkszej, lub o magnety-
zacji przekraczajacej 80 kJ/m®. Poza zwyklymi wiasciwo$ciami materia-
fowymi konieczne jest rowniez speilnienie warunku, zeby odchylenie
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osi magnetycznych od osi geometrycznych bylo ograniczone do bardzo
malych wartosci tolerancji (mniejszych niz 0,1 mm) lub stawia si¢ szcze-
golne wymagania co do jednorodnosci materiatu, z ktérego zbudowany
jest magnes.

0B001.b.

TLB5.1.2a2

2. Aktywne tozyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wykonane do
stosowania w wiréwkach gazowych.

NOTA WYJASNIAJACA:
Lozyska takie zwykle posiadaja nastgpujace cechy:

— sg zaprojektowane w taki sposob, by cylindryczne wirowanie utrzymywato
si¢ na poziomie 600 Hz lub wyzszym, oraz

— sg podiaczone do niezawodnego Zrodta zasilania energig elektryczng lub do
zasilacza bezprzerwowego (UPS), tak by mozliwe byto dziatanie przez czas
dtuzszy niz jedna godzina.

0B001.b.

8. specjalnie wykonane tozyska skladajace si¢ z zespotu czop-panewka
osadzonego na amortyzatorze;

TLBS5.1.2b

b) Lozyska/Thumiki drgan:

specjalnie zaprojektowane lub przystosowane tozyska, skladajace si¢
z zespolow czop/panewka, zamocowanych na tlumiku drgan. Czop jest na
ogot watem z utwardzonej stali, z jednej strony zakonczonym potkula,
a z drugiej z mozliwoscia zamocowania do kotpaka dolnego opisanego
w sekcji 5.1.1 lit. e). Mozliwe jest rowniez polaczenie watu z tozyskiem
hydrodynamicznym. Panewka ma ksztatt granulki z potkulistym wgtebieniem
na jednej z powierzchni.

Te czgséci skladowe sg czgsto dostarczane osobno, niezaleznie od tlumika
drgan.

0B001.b.

9. pompy molekularne zawierajace cylindry z wewngtrznymi, obrobionymi
technika skrawania lub wytloczonymi, spiralnymi rowkami i wewnetrz-
nymi wywierconymi otworami;

TLB5.1.2¢

¢) Pompy molekularne:

specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walce, o spiralnych bruzdach
wykonanych metodg obrobki skrawaniem powierzchni wewnetrznych lub
metoda wyciskania oraz otworach wykonanych metoda obrobki skrawaniem
powierzchni wewnetrznych. Typowe wymiary to:

od 75mm do 650 mm dla $rednicy wewngtrznej, 10 mm lub wigcej dla
grubosci $cian, przy dlugosci rownej lub wigkszej niz $rednica. Bruzdy maja
zwykle przekroj prostokatny i glgbokos¢ 2 mm lub wigkszg.
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0B001.b.

. pierScieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych silnikow

histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w prozni
z czestotliwoscia 600 Hz lub wigksza 1 moca 40 woltoamperow lub
wigksza;

TLBS.1.2d

d) Stojany silnika:

specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pierscieniowe stojany do wyso-
koobrotowych wielofazowych silnikow histerezowych (lub reluktancyjnych)
do pracy synchronicznej w prozni z czgstotliwoscia 600 Hz lub wicksza
i moca 40 VA lub wigksza. Stojany moga sktada¢ si¢ z uzwojenia wielofa-
zowego nawini¢tego na laminowany kadhub zelazny, zbudowany z cienkich
warstw, na ogoét o grubosci 2,0 mm lub mniejsze;j.

0B001.b.

11.

obudowy (komory) wiréwek, w ktorych znajduja si¢ zespoty wirnikow
cylindrycznych wirdowki gazowej, skladajace si¢ ze sztywnego cylindra
ze $ciankami o grubosci do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi koncami,
ktore sa rownolegle do siebie i prostopadte do osi wzdluznej cylindra
w zakresie 0,05 stopnia lub mniej;

TLB5.1.2e

e) Obudowy/komory wiréwek:

elementy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczenia
w nich zespotu wirnika wirdwki gazowej. Obudowa sklada si¢ ze sztywnego
walca o $cianach o grubosci do 30 mm, o koncach poddanych precyzyjnej
obrobcee dla zamocowania tozysk oraz z jednag lub wigksza liczbg kryz mocu-
jacych. Poddane obrobce konce s wzajemnie rownolegle i sg prostopadte do
wzdhuznej osi walca z doktadnoscia do 0,05 stopnia lub mniejsza. Moze tez
by¢ obudowa typu ,,plaster miodu”, w celu pomieszczenia kilku zespolow
wirnika.

0B001.b.

. zbieraki sktadajace si¢ ze specjalnie zaprojektowanych lub przystosowa-

nych rurek, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF z wirnika na
zasadzie rurki Pitota, ktére moga by¢ zamocowane w centralnym ukta-
dzie ekstrakcji gazu;

TLBS.1.2f

f) Odprowadzenia zbierajace:

specjalnie zaprojektowane lub przystosowane rury stuzace do odprowadzania
gazowego UFg z wnetrza wirnika za pomoca rurki pigtrzacej Pitota (czyli
w sytuacji, gdy szczelina jest zwrocona w strong okrgznego ruchu gazu
wewnatrz wirnika, na przyklad dzigki zagigciu konca ustawionej promieniowo
rury), ktéore moga by¢ zamocowane w centralnym uktadzie ekstrakcji gazu.

0B001.b.

13.

przemienniki czestotliwosci (konwertery lub inwertery) specjalnie zapro-
jektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanow
silnikow wirowek gazowych do wzbogacania, posiadajace wszystkie
nastepujace cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoty:

a. wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci 600 Hz lub wigkszej; oraz

b. wysoka stabilno$¢ (z regulacja czestotliwosci z doktadnoscia lepsza
niz 0,2 %);

TLB5.2.5

5.2.5. Zmieniacze czestotliwosci

Zmieniacze czestotliwosci (nazywane tez konwerterami lub inwerterami),
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zasilania stojanow silnika,
zdefiniowanych w punkcie 5.1.2 lit. d), lub czgéci, elementy i podzespoty
takich zmieniaczy czgstotliwosci, posiadajace wszystkie nastepujace cechy:

1. wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci 600 Hz lub wigkszej; oraz

2. wysoka stabilno$¢ (z regulacja czgstotliwosci z doktadnoscia lepsza niz
0,2 %).

L10TTO8T — T1d — L9T0YUTI0T0

€00°C20

143



VYM30

0B0O01.b. 14. nastgpujace zawory odcinajace i sterujgce: TLBS5.2.3 5.2.3 Specjalne zawory odcinajace i sterujace

a. zawory odcinajace specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do a) Zawory odcinajace specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy
pracy z surowcem, produktem lub frakcjami koncowymi ze strumieni z surowcem, produktem lub frakcjami koncowymi ze strumieni zawieraja-
zawierajacych UF¢ poszczegodlnych wirdwek gazowych; cych UFg4 poszezegolnych wirowek gazowych.

b. zawory mieszkowe odcinajace lub sterujace o Srednicy wewngtrznej b) Obstugiwane r¢cznie lub automatycznie zawory mieszkowe odcinajace lub
od 10 do 160 mm wykonane z ,,materialtdow odpornych na korozyjne sterujace o $rednicy wewnetrznej od 10 do 160 mm wykonane z materiatow
dziatanie UF” lub chronione takimi materiatami, specjalnie zaprojek- odpornych na korozyjne dziatanie UF4 lub zabezpieczane takimi materia-
towane lub przystosowane do uzytku w gltéwnych i pomocniczych tami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytku w glownych
uktadach zakltadow wzbogacania stosujacych wirowki gazowe; i pomocniczych uktadach zaktadéw wzbogacania stosujacych wirowki

gazowe.
NOTA WYJASNIAJACA:
Do typowych specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych zaworow
naleza: zawory mieszkowe, szybko dziatajace rodzaje zamknigé, szybko dzia-
fajace zawory i inne.
0B0O1.c nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub | TLB5.3.1a | Przegrody do dyfuzji gazowej i materialy stosowane w przegrodach
wykonane z przeznaczeniem do separacji metoda dyfuzji gazowej: a) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane cienkie, porowate filtry,
1. przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, poli- o rozmiarach poréw 10-100 nm, grubosci 5 mm lub mniejszej, za$
merowych lub ceramicznych ,materialdw odpornych na korozyjne dzia- w postaci rurowej — o $rednicy 25 mm lub mniejszej, wykonane z mate-
tanie UFg4”, posiadajace pory o $rednicach od 10 do 100 nm, grubosé¢ rialdw metalicznych, ceramicznych lub polimeréw, odpornych na korozyjne
S mm lub mniejsza oraz, w przypadku elementow cylindrycznych, $red- dziatanie UF4 (zob. NOTA WYJASNIAJACA do sekcji 5.4); oraz
nicg 25 mm lub mniejsza;
0B0O1.c 2. obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione ,materiatami | TLB5.3.2 | Obudowy ukladéw dyfuzyjnych
odpornymi na korozyjne dziatanie UF¢"; Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane hermetycznie uszczelniane
zbiorniki stuzace do umieszczenia w nich przegrod do dyfuzji gazowej, wyko-
nane z materialow odpornych na dziatanie UFs lub zabezpieczone takimi
materiatami (zob. NOTA WYJASNIAJACA do sekcji 5.4).
0B0O1.c 3. sprezarki lub dmuchawy do gazéw o objeto$ciowej pojemno$ci ssania | TLB5.3.3 Sprezarki i dmuchawy gazu

UF, wynoszacej 1 m*>/min lub wiecej, o ciénieniu wylotowym do 500 kPa
oraz stosunku ci$nienia 10:1 lub mniejszym, wykonane z , materiatow
odpornych na korozyjne dziatanie UF* lub chronione takimi materiatami;

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprezarki lub dmuchawy gazu
o zdolnosci zasysania UF4 rownej 1 m*/min lub wigcej i z ci$nieniem wylo-
towym do 500 kPa, przewidziane do dtugotrwatej pracy w srodowisku UF,
a takze pojedyncze zespoly do montazu takich sprezarek i dmuchaw gazu.
Takie sprezarki i dmuchawy gazu maja stosunek ci$nien o wartosci 10:1 lub
mniej i s3 wykonane z materialow odpornych na dzialanie UF¢ lub zabezpie-
czone takimi materiatami (zob. NOTA WYJASNIAJACA do sekeji 5.4).
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0B001.c

4. uszczelnienia wirujacych watow sprezarek lub dmuchaw wymienionych
w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposob, zeby obje¢tosciowe
natgzenie przeptywu gazu buforowego przez nieszczelno$ci wynosito
ponizej 1 000 cm?®/min;

TLB5.3.4

Uszczelnienia walow obrotowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia prozniowe, ze
ztaczami wlotu i wylotu, stuzace do uszczelnienia walu taczacego wirnik
sprezarki lub dmuchawy gazu z silnikiem napgdowym w celu zapewnienia
niezawodnego uszczelnienia, zapobiegajacego przenikaniu powietrza do
wypetnionej UFgs wewnetrznej komory sprezarki lub dmuchawy. Takie
uszczelnienia sg zwykle zaprojektowane tak, by przeciek gazu buforowego
byt mniejszy niz 1 000 cm>/min.

0B001.c

5. wymienniki ciepta wykonane z ,,materialdow odpornych na korozyjne dzia-
fanie UFs” lub chronione takimi materiatami, zaprojektowane do pracy
z natgzeniem przeptywu przez nieszczelno$ci na poziomie mniejszym
niz 10 Pa na godzing przy rdznicy cisnien rzedu 100 kPa;

TLBS5.3.5

Wymienniki ciepla do chlodzenia UF,

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wymienniki ciepta, wykonane
z materialow odpornych na dziatanie UF4 lub zabezpieczone takimi materia-
tami (zob. NOTA WYJASNIAJACA do sekcji 5.4), przeznaczone do utrzy-
mania zwigzanych z wyciekiem zmian ci$nienia ponizej wartosci 10 Pa na
godzing przy réznicy cisnien rownej 100 kPa.

0B001.c

6. zawory mieszkowe odcinajace lub sterujace, obstugiwane rgcznie lub auto-
matycznie, wykonane z ,materialow odpornych na korozyjne dziatanie
UFg” lub chronione takimi materiatami;

TLB5.4.4

Specjalne zawory odcinajace i sterujace

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, odcinajace lub sterujace zawory
mieszkowe, obstugiwane r¢cznie lub automatycznie, wykonane z materiatow
odpornych na korozyjne dziatanie UFg4 lub zabezpieczone takimi materiatami,
instalowane w gtéwnych i pomocniczych uktadach w zaktadach wzbogacania
metoda dyfuzji gazowej.

0B001.d

nastepujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub

wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego wzbogacania materia-

Iow:

1. dysze separujace sktadajace si¢ ze szczelinowych zakrzywionych kanalow
o promieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne na korozyjne dziatanie
UFg, zawierajace w $rodku ostre krawedzie rozdzielajace gaz plynacy
w dyszach na dwa strumienie;

TLBS5.5.1

Dysze rozdzielajace

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane dysze rozdzielajace i1 ich
zespoly. Dysze rozdzielajace skladaja si¢ ze szczelinowych zakrzywionych
kanatlow o promieniu krzywizny ponizej 1 mm, s3 odporne na korozyjne
dziatanie UF¢ i zawieraja w $rodku ostre krawedzie rozdzielajace gaz ptynacy
w dyszach na dwa strumienie.

0B001.d

2. cylindryczne lub stozkowe rury (rurki wirowe) wykonane z ,materiatow
odpornych na korozyjne dziatanie UF4“ lub tez zabezpieczone takimi
materiatami, majace co najmniej jeden wlot styczny;

TLB5.5.2

Rurki wirowe

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane rurki wirowe i ich zespoty.
Rurki wirowe to cylindryczne lub stozkowe rury wykonane z materiatdéw
odpornych na korozyjne dzialanie UF¢ lub tez zabezpieczone takimi materia-
fami, majace co najmniej jeden wlot styczny. Rurki te moga by¢ wyposazone
w koncowki typu dyszowego, zardwno z jednego, jak i z obu koncow.
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NOTA WYJASNIAJACA: Gaz zasilajacy wchodzi do jednego z koncow rurki
wirowej wzdtuz stycznej lub przez zawirowywacz lub w licznych potozeniach
stycznych lezacych na obrzezu rurki.

0B001.d

3. sprezarki lub dmuchawy do gazéw wykonane z ,,materialow odpornych
na korozyjne dziatanie UF4” lub zabezpieczone takimi materiatami oraz
uszczelnienia wirujacych watow do nich;

TLB5.5.3
TLB5.5.4

Sprezarki i dmuchawy gazu

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprezarki lub dmuchawy gazu
wykonane z materialdw odpornych na korozyjne dzialanie mieszaniny UF¢/gaz
nosny (wodor lub hel) lub zabezpieczone takimi materiatami.

Uszczelnienia watéw obrotowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia walow obroto-
wych, ze zlaczami wlotu i wylotu, stuzace do uszczelnienia watu taczacego
wirnik sprezarki lub dmuchawy gazu z silnikiem napgdowym w celu zapew-
nienia niezawodnego uszczelnienia, zapobiegajacego wyciekaniu medium
gazowego lub przenikaniu powietrza albo gazu uszczelniajacego do
wewngtrznej komory sprezarki lub dmuchawy gazu, wypehionej mieszaning
UF¢/gaz nosny.

0B001.d

4. wymienniki ciepla wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dzia-
fanie UF¢” lub zabezpieczone takimi materiatami;

TLBS.5.5

Wymienniki ciepla do chlodzenia gazu

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wymienniki ciepta, wykonane
z materialtdow odpornych na korozyjne dziatanie UF¢ lub zabezpieczone takimi
materiatami.

0B001.d

5. obudowy elementéw rozdzielajacych, wykonane z ,,materiatow odpornych
na korozyjne dziatanie UF¢” lub zabezpieczone takimi materiatami, prze-
znaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

TLB5.5.6

Obudowy elementéw rozdzielajacych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane obudowy elementow rozdziela-
jacych, wykonane z materialdw odpornych na korozyjne dziatanie UFy lub
zabezpieczone takimi materiatami, stuzace do umieszczania w nich rurek wiro-
wych lub dysz rozdzielajacych.

0B001.d

6. zawory mieszkowe odcinajace lub sterujace, obstugiwane recznie lub auto-
matycznie, wykonane z ,materialow odpornych na korozyjne dziatanie
UF¢” lub chronione takimi materialami, majace $rednicg 40 mm lub wigk-
523;

TLB5.5.10

Spektrometry masowe UF¢/Zzrodla jonéw

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do
biezacego (on-line) pobierania probek ze strumieni gazowego UF, posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

1. zdolno$¢ do pomiaru mas jondw o wartosci 320 jednostek masy atomowe;j
lub wigkszej 1 rozdzielczos¢ lepsza niz 1 czg$¢ na 320;

2. zrodla jonow wykonane z niklu, stopéw niklu i miedzi zawierajacych
wagowo 60 % lub wigcej niklu lub ze stopéw niklu i chromu, lub nimi
zabezpieczone;

3. jonizacja wywotana bombardowaniem elektronami;

4. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analizg¢ izotopowa.
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0B001.d 7. instalacje przetwoércze do oddzielania UF¢ od gazu no$nego (wodoru lub | TLB5.5.12 | Uklady rozdzielania UFs / gazu no$nego
helu) do zawartosci 1 ppm UFs lub mnigjszej, w tym: Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady technologiczne stuzace
a. kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do pracy w tempe- do oddzielania UF¢ od gazu nos$nego (wodoru lub helu).
raturach 153 K (- 120 °C) lub nizszych; NOTA WYJASNIAJACA: Takie uktady s3 przeznaczone do zmniejszania
b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K zawartosci UFgs w gazie nosSnym do | ppm lub mniej i moga obejmowac
(- 120 °C) lub nizszych; wyposazenie takie jak:
c. urzadzenia z dyszami rozdzielajagcymi lub rurkami wirowymi do a) kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do pracy w temperatu-
oddzielania UFs od gazu nos$nego; rach 153 K (- 120 °C) lub nizszych; lub
d. wymrazarki UF¢ zdolne do wymrazania UFg; b) zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K
(= 120 °C) lub nizszych; lub
¢) urzadzenia z dyszami rozdzielajacymi lub rurkami wirowymi do oddzie-
lania UF4 od gazu no$nego; lub
d) wymrazarki UF¢ zdolne do wymrazania UFy.
0B0O01.e nastgpujace urzadzenia i podzespoty do nich, specjalnie zaprojektowane lub [ TLBS5.6.1 Kolumny do wymiany cieczowo-cieczowej (wymiana chemiczna)
wykqnane z przeznaczeniem do wzbogacania materialéw techniky wymiany Przeciwpradowe kolumny do wymiany cieczowo-cieczowej, z doprowadzaniem
chemicznej: mocy mechanicznej, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wzbo-
1. cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej gacania uranu w procesie wymiany chemicznej. Aby zapewni¢ im odporno$é
z czasem przebywania czynnika w stopniu urzgdzenia wynoszacym 30 na dziatanie roztwordéw stezonego kwasu solnego, kolumny te oraz ich wypo-
sekund lub krotszym oraz odporne na stezony kwas solny (np. wykonane sazenie wewngtrzne sg zazwyczaj wykonywane z odpowiednich tworzyw
z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluoroweglowo- sztucznych (np. polimery fluoropochodnych weglowodorow) lub ze szkta
dorowe lub szkto, lub pokryte takimi materiatami); lub sa zabezpieczone takimi materiatami. Czas przebywania w stopniu
kolumny powinien wynosi¢ zwykle 30 sekund lub mnie;j.
0B0O1.e 2. cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe do szybkiej wymiany | TLB5.6.2 [ Cieczowo-cieczowe kontaktory od$rodkowe (wymiana chemiczna)

chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urzadzenia wyno-
szacym 30 sekund lub krotszym oraz odporne na stezony kwas solny (np.
wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluo-
roweglowodorowe lub szkto, lub pokryte takimi materiatami);

Cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do wzbogacania uranu na drodze wymiany chemiczne;j.
W kontaktorach takich wykorzystuje si¢ wirowanie w celu uzyskania zawie-
siny strumieni organicznych i wodnych, a nastgpnie sile odsrodkowa, by
rozdzieli¢ fazy. Aby zapewni¢ im odporno$¢ na dzialanie roztwordw stgzonego
kwasu solnego, kontaktory te sa zazwyczaj wykonywane z odpowiednich
tworzyw sztucznych (jak np. polimery fluoropochodnych weglowodorow)
lub ze szkla lub s3 zabezpieczane takimi materialami. Czas przebywania
w stopniu kontaktora od$rodkowego powinien wynosi¢ zwykle 30 sekund
lub mnie;j.
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0B001.e

3. elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dzialanie roztwordéw
kwasu solnego, do obnizania warto$ciowosci uranu,

TLB5.6.3a

Uklady 1 wyposazenie do redukcji uranu (wymiana chemiczna)

a) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane elektrochemiczne komory
redukcyjne stuzace do redukcji uranu z jednego stanu walencyjnego
w inny, podczas wzbogacania uranu w procesie wymiany chemicznej.
Materiat komér wchodzacy w kontakt z roztworami technologicznymi
musi by¢ odporny na korozj¢ wywolywang dziataniem roztwordéw stgzo-
nego kwasu solnego.
NOTA WYJASNIAJACA: Katodowy przedzial komory musi by¢ tak zapro-
jektowany, zeby zapobiega¢ ponownemu utlenieniu uranu do wyzszego stanu
walencyjnego. W celu zatrzymania uranu w przedziale katodowym komora
moze by¢é wyposazona w nieprzepuszczalng membrang zbudowang ze specjal-
nego materiatu kationowymiennego. Katoda jest zbudowana z odpowiedniego
statego przewodnika np. grafitu.

0BOOI.e

4. urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobiera-
jace U™ ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach
kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiatow lub
chronione takimi materialami (na przyktad szkto, polimery fluoroweglowe,
polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywicg);

TLB5.6.3b

b) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady z ostatniego stopnia
kaskady (stopnia produktu), shizace do odbierania U™ * ze strumienia
cieczy organicznej, regulowania st¢zenia kwasu oraz zasilania elektroche-
micznych komor redukcyjnych.

NOTA WYJASNIAJACA: Te uklady sktadaja si¢ z wyposazenia do ekstrakcji
rozpuszczalnikowej stuzacego do odprowadzania U * ze strumienia cieczy
organicznej do roztworu wodnego, wyposazenia do odparowywania lub innego
wyposazenia stuzacego do regulowania wspotczynnika pH roztworu i stero-
wania nim, a takze z pomp i innych urzadzen przenoszacych, stuzacych do
zasilania elektrochemicznych komoér redukcyjnych. Waznym problemem
projektowym jest unikni¢cie skazenia strumienia wodnego pewnymi jonami
metalicznymi. W zwiazku z tym czgéci, ktore wchodza w kontakt ze strumie-
niem technologicznym, s3 wykonane z odpowiednich materiatéw (takich jak
szkto, polimery fluoropochodnych weglowodordéw, siarczan polifenolowy,
sulfon polieterowy i grafit nasycony zywica) lub zabezpieczone takimi mate-
rialami.

0B001.e

5. urzadzenia do przygotowywania potproduktow do wytwarzania roztworu
chlorku uranu o wysokiej czystosci, sktadajace si¢ z zespotow do rozpusz-
czania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub wymiany jonowej, przeznaczone
do oczyszezania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U™®
lub U™ do U"3;

TLB5.6.4

Uktady przygotowania potproduktow (wymiana chemiczna)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady do wytwarzania polpro-
duktéow do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystosci w zakta-
dach rozdzielania izotopéw uranu metodg wymiany chemiczne;j.
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NOTA WYJASNIAJACA: Takie uklady skladaja si¢ z wyposazenia stuzacego
do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub wymiany jonowej do
oczyszczania oraz ogniw elektrolitycznych do redukowania uranu ze stanu
U™ ¢ lub U™ * do stanu U™ 3. Uklady takie wytwarzaja roztwory chlorku
uranu zawierajace jedynie kilka czg$ci na milion domieszek metalicznych,
takich jak chrom, Zelazo, wanad, molibden i inne kationy dwuwarto$ciowe
lub o wigkszej wartosciowosci. Materiaty konstrukcyjne, z ktorych buduje sie
czgsci uktadu stuzace do przetwarzania U™ o wysokiej czystosci, obejmuja
szkto, fluorowane polimery weglowodorowe, siarczan polifenylowy lub sulfon
polieterowy i grafit wylozony tworzywem sztucznym i nasycony zywica.
Grupa Dostawcow Jadrowych, czes¢ 1, czerwiec 2013 r. — 39 — 5.6.5. Uran

0B0OI.e

. . 3
6. Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U™ do U™,

TLBS5.6.5

Uktady utleniania uranu (wymiana chemiczna)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady stuzace do utleniania
uranu ze stanu U' * do U %, w celu ponownego przekazania do kaskady
rozdzielania izotopow uranu w procesie wzbogacania metodg wymiany
chemiczne;.

NOTA WYJASNIAJACA: Uktady te moga obejmowaé nastepujace wyposa-
zenie: a) wyposazenie do kontaktowania chloru i tlenu ze $ciekami wodnymi
pochodzacymi z urzadzen do rozdzielania izotopéw oraz do wydobywania
otrzymywanego U™ * do strumienia organicznego zwracanego z ostatniego
stopnia kaskady (stopnia produktu), b) wyposazenie do oddzielania wody od
kwasu solnego w taki sposob, ze woda i stgzony kwas solny moga byc¢
ponownie wprowadzone do procesu technologicznego w odpowiednich miejs-
cach.

0B0O1.f

nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane lub wykonane

z przeznaczeniem do wzbogacania materialow technika wymiany jonow:

1. szybko reagujace zywice jonowymienne, zywice btonkowate lub porowate
makrosiatkowe, w ktorych grupy chemiczne biorgce aktywny udziat
w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powloce na powierzchni
nieaktywnej porowatej struktury nosnej, oraz inne materiaty kompozytowe
w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci czastek lub widkien, ze
srednicami wynoszacymi 0,2 mm lub mniej, odporne na stgzony kwas
solny i wykonane w taki sposob, ze ich polczas wymiany wynosi ponizej
10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K
(100 °C) do 473 K (200 °C);

TLB5.6.6

Szybko dzialajace zywice jonowymienne/substancje adsorbujace (wymiana
jonowa)

Szybko reagujace zywice jonowymienne lub substancje adsorbujace, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane do uzycia w procesie wzbogacania uranu
metoda wymiany jonowej, w tym porowate zywice makrosiatkowe lub struk-
tury blonkowate, w ktorych grupy chemiczne biorgce aktywny udziat
w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powloce na powierzchni nieaktywnej
porowatej struktury no$nej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej
stosownej formie, w tym w postaci czastek lub wiokien. Takie zywice jono-
wymienne lub substancje adsorbujace maja $rednice 0,2 mm lub mniejsza
i muszg by¢ chemicznie odporne na dziatanie roztwordéw stezonego kwasu
solnego oraz by¢ wystarczajagco odporne fizycznie, by nie ulega¢ degradacji
w kolumnach do wymiany. Zywice/adsorbenty s3 specjalnie opracowane tak,
by osigga¢ bardzo szybka wymiang izotopéw uranu (polokres wymiany
wynosi ponizej 10 sekund) oraz by¢ zdolne do pracy w temperaturach
w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C).
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0B001.f

2. kolumny jonitowe (cylindryczne) o srednicy powyzej 1 000 mm, wyko-
nane z materiatbw odpornych na stezony kwas solny lub chronione takimi
materiatami (np. tytan lub tworzywa fluoroweglowe) i zdolne do pracy
w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i przy
ci$nieniach powyzej 0,7 MPa;

TLB5.6.7

Kolumny wymiany jonowej (wymiana jonowa)

Kolumny walcowe o s$rednicy wigkszej niz 1 000 mm, stuzace do umiesz-
czania w nich i podtrzymywania wypehien warstwowych z jonowymiennych
zywic/adsorbentow, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wzboga-
cania uranu metoda wymiany jonowej. Takie kolumny sa wytwarzane z mate-
rialow odpornych na korozyjne dziatanie st¢zonego kwasu solnego (np. tytan
Iub tworzywa sztuczne z fluoropochodnych weglowodoréw) lub sa zabezpie-
czane takimi materialami; moga by¢ eksploatowane w temperaturze od 373 K
(100 °C) do 473 K (200 °C) oraz przy cisnieniu powyzej 0,7 MPa.

0B0O1.f

3. jonitowe urzadzenia zwrotne (urzadzenia do chemicznego lub elektroche-
micznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji
do chemicznej redukeji lub utleniania, stosowane w jonitowych kaskadach
do wzbogacania materiatow;

TLB5.6.8

Uktady zwrotne wymiany jonowej (wymiana jonowa)

a) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane chemiczne albo elektroche-
miczne uktady redukcyjne, shuzace do odzyskiwania chemicznych $rodkéw
redukujacych, stosowanych w kaskadach wzbogacania uranu metoda wymiany
jonowej. b) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane chemiczne albo
elektrochemiczne uktady utleniajace, stuzace do odzyskiwania chemicznych
srodkow utleniajacych, stosowanych w kaskadach wzbogacania uranu metoda
wymiany jonowej.

0B001.g

nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wyko-

nane z przeznaczeniem do zastosowania w procesach rozdzielania z wyko-

rzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopdw w postaci par

metalu za pomocg laserow:

1. urzadzenia do przeprowadzania uranu w stan pary przeznaczone do
uzyskiwania docelowej mocy wyjsciowej 1 kW lub wigkszej do zastoso-
wania w technologii wzbogacania za pomocg laserow;

TLB5.7.1

Uktady wytwarzania par uranu (metody oparte na zastosowaniu pary atomo-
wej)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady wytwarzania par uranu
do zastosowania w technologii wzbogacania za pomoca laserow.

NOTA WYJASNIAJACA: Takie uklady moga zawiera¢ dziata elektronowe
i sg zaprojektowane tak, by uzyskiwaly docelowa moc wyjsciowa (1kW lub
wicksza) wystarczajaca do wytworzenia pary uranu metalicznego w tempie
umozliwiajagcym wzbogacanie za pomoca laserow.

0B001.g

2. systemy operowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary,
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do operowania
stopionym uranem, stopami uranu stopionego lub uranem metalicznym
w stanie pary do zastosowania w technologii wzbogacania za pomoca
laserow, jak réwniez specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty;

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2A225.

TLB5.7.2

Uktady i czgsci sktadowe do manipulowania uranem metalicznym w stanie
cieczy lub pary (metody oparte na zastosowaniu pary atomowej)

Uktady do manipulowania stopionym uranem lub cieklymi stopami uranu lub
parg uranu metalicznego, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
zastosowania w technologii wzbogacania za pomoca laseréw lub ich specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane czgsci sktadowe.

NOTA WYJASNIAJACA: Uktady do manipulowania uranem metalicznym
w stanie cieczy moga zawiera¢ tygle i urzadzenia chlodzace tygle. Tygle
i inne czg$ci takich uktadow, stykajace si¢ ze stopionym uranem, cieklymi
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stopami uranu lub parg uranu metalicznego, sa wykonywane z materialow
o odpowiedniej odpornos$ci na dziatanie korozyjne i cieplne lub zabezpieczane
takimi materialami. Takie materialy moga obejmowac tantal, grafit powle-
czony tlenkiem itrowym, grafit powleczony innymi tlenkami ziem rzadkich
(zob. INFCIRC/254/Part 2 — ze zmianami) lub ich mieszaninami.

0B001.g

3. zespoly do gromadzenia produktéw lub frakcji koncowych uranu meta-
licznego w postaci ciektej lub statej, wykonane z materiatow odpornych
na dziatanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego w postaci pary lub
cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione
takimi materialami;

TLBS5.7.3

Zespoty kolektorow ,,produktu” i ,,frakcji koncowych” uranu metalicznego
(metody oparte na zastosowaniu pary atomowej)

”»

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoty kolektoréw ,,produktu
i ,.frakcji kofnicowych” uranu metalicznego w postaci cieklej lub stalej.

NOTA WYJASNIAJACA: Czesci sktadowe takich zespolow sa wykonywane
z materialtdbw odpornych na dziatanie cieplne i korozyjne pary uranu metalicz-
nego lub cieklego uranu metalicznego (takich jak grafit powleczony tlenkiem
itrowym lub tantal) lub zabezpieczane takimi materialami i moga obejmowac
rury, zawory, taczniki, ,kanaly Sciekowe”, urzadzenia zasilajace, wymienniki
ciepta i kolektory ptytowe, odpowiednie dla stosowanej metody rozdzielania:
magnetycznej, elektrostatycznej lub innej.

0B0O01.g

4. obudowy modutéw urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki cylindryczne lub
prostopadtoscienne) przeznaczone na zrédia par uranu metalicznego, dziata
elektronowe oraz urzadzenia do gromadzenia produktu i frakcji konco-
wych;

TLB5.7.4

Obudowy moduléw rozdzielajacych (metody oparte na zastosowaniu pary
atomowej)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walcowe lub prostopadloscienne
zbiorniki, w ktorych znajduje si¢ zrodto pary uranu metalicznego, dziato elek-
tronowe oraz kolektory ,,produktu” i ,.frakcji koncowych”.

NOTA WYJASNIAJACA: Obudowy takie majg wiele otworéw przelotowych,
przeznaczonych do zasilania energig elektryczng i woda, okien dla wiazki
laserowej, podtaczen pomp prozniowych oraz do diagnostyki i monitorowania
oprzyrzadowania. Przewidziano mozliwos¢ ich otwierania i zamykania w celu
odnowienia wewnegtrznych czgsci sktadowych.

0B001.g

5. ,lasery” lub systemy ,laserow” specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do rozdzielania izotopéw uranu, wyposazone w stabili-
zatory czestotliwosci przystosowane do pracy przez dluzsze okresy;

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 6A005 1 6A205.

TLB5.7.13

Uklady laserow

Lasery lub uktady laserow, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
rozdzielania izotopow uranu.

NOTA WYJASNIAJACA: Do laseréw i czesci sktadowych laserow istotnych
w procesie wzbogacania metodg laserowg naleza te wymienione w INFCIRC/
254/Part 2 (ze zmianami). Uktad laserow zawiera zwykle zarowno optyczne,
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jak 1 elektroniczne czgsci sktadowe stuzace do zarzadzania wigzka (lub wigz-
kami) i przekazywania do komory rozdzielania izotopoéw. Uktad laseréw do
metod opartych na zastosowaniu pary atomowej sklada si¢ zwykle z przestra-
jalnych laserow barwnikowych pompowanych przez laser innego typu (np.
lasery na parach miedzi lub niektore lasery state). System laseréw do metod
molekularnych moze sktada¢ si¢ z laserow CO, lub laserow ekscymerowych
oraz wieloprzelotowej komory optycznej. W kazdej z tych metod, podczas
dtuzszych okresow eksploatacji, lasery lub uktady laserow wymagajg stabili-
zacji widma czgstotliwosci.

0B001.h

nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wyko-
nane z przeznaczeniem do zastosowania w procesach rozdzielania z wyko-
rzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopéw w postaci mole-
kularnej za pomocg laserow:

1. naddzwickowe dysze rozprgzne do chlodzenia mieszanin UFs z gazem
nosnym do temperatur 150 K (- 123 °C) lub nizszych, wykonane z ,,mate-
riatow odpornych na korozyjne dziatanie UF¢";

TLB5.7.5

Dysze rozprezania naddzwigkowego (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane dysze rozpr¢zania naddzwigko-
wego, stuzace do chtodzenia mieszanin UFy i gazu nosnego do temperatury
150 K (-123 °C) lub nizszej, ktore sa odporne na dziatanie korozyjne UFg.

0B001.h

2. podzespoty lub urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji konco-
wych, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
gromadzenia materialu uranowego i materiatu frakcji koncowych uranu
po naswietleniu $wiatlem lasera, wykonane z ,,materiatéw odpornych na
korozyjne dziatanie UF"“;

TLB5.7.6

Kolektory ,,produktu” lub ,.frakcji koncowych” (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane czgséci sktadowe lub urzadzenia
stuzace do zbierania materialu uranowego lub materiatu frakcji koncowych
uranu po naswietleniu $wiattem lasera.

NOTA WYJASNIAJACA: W jednym z przyktadow rozdzielania izotopow za
pomoca lasera molekularnego zespoty kolektorow produktu stuza do zbierania
wzbogaconego pigciofluorku uranu (UFs) w postaci statej. Kolektory produktu
moga sktada¢ si¢ z kolektorow filtracyjnych, udarowych lub cyklonowych lub
ich kombinacji i musza by¢ odporne na korozyjne dziatanie srodowiska UFs/
UFs.

0B001.h

3. sprezarki wykonane z ,materialtow odpornych na korozyjne dziatanie
UFg” lub zabezpieczone takimi materiatami oraz uszczelnienia wirujgcych
watow do nich;

TLB5.7.7

Sprezarki UF4/gazu nosnego (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprezarki do mieszanin UFg/
gazu no$nego, zaprojektowane do dlugotrwatej eksploatacji w $rodowisku
UFg. Czgsci sktadowe tych sprezarek, ktore majg styczno$¢ z medium gazo-
wym, sg wykonane z materialow odpornych na korozyjne dzialanie UF4 lub
zabezpieczane takimi materiatami.
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TLB5.7.8

Uszczelnienia watow obrotowych (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia walow obroto-
wych, z polaczeniami wlotu i wylotu gazu uszczelniajacego, stuzace do
uszczelnienia watu tgczacego wirnik sprezarki z silnikiem napedzajacym,
aby w niezawodny sposob zapobiega¢ wycickowi medium gazowego lub
przedostaniu si¢ powietrza lub gazu uszczelniajagcego do wewngtrznej komory
sprezarki, wypelnionej mieszaning UF4/gazu no$nego.

0B001.h

4. urzadzenia do fluorowania UFs (stalego) do UFg4 (gazowego);

TLB5.7.9

Uktady fluorowania (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady stuzace do fluorowania
UFs (w postaci statej) do UF4 (w postaci gazowej).

NOTA WYJASNIAJACA: Takie uklady stuza do fluorowania zebranego
w postaci proszku UFs do UFg, ktory nastgpnie jest zbierany w pojemnikach
jako produkt koncowy lub jest przenoszony jako substancja wejsciowa w celu
dalszego wzbogacenia. W jednym podejsciu reakcja fluorowania moze zacho-
dzi¢ w obrebie uktadu rozdzielania izotopow, gdzie reakcja i odzyskiwanie
zachodzg bezposrednio w kolektorach ,,produktu”. W innym podejsciu
proszek UFs moze by¢ usuwany/przenoszony z kolektorow ,,produktu” do
odpowiednich zbiornikoéw reakcyjnych (np. reaktor ze zlozem fluidalnym,
reaktor $limakowy lub wieza spalania) i tam poddawany fluorowaniu.
W obu tych podejsciach wykorzystuje si¢ wyposazenie stuzace do przecho-
wywania i transferu fluoru (lub innych odpowiednich $rodkow stuzacych do
fluorowania) oraz do zbierania i transferu UFg.

0B001.h

5. urzadzenia przetworcze do oddzielania UFg od gazu no$nego (np. azotu,
argonu lub innego gazu), w tym:

a. kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do pracy w tempe-
raturach 153 K (- 120 °C) lub nizszych;

b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K
(- 120 °C) lub nizszych;

c. wymrazarki UF¢ zdolne do wymrazania UFg;

TLB5.7.12

Uktady rozdzielania UF¢/gazu no$nego (metody molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne stuzace
do oddzielania UF4 od gazu no$nego. NOTA WYJASNIAJACA: Uklady te
moga obejmowac nastgpujace wyposazenie: a) kriogeniczne wymienniki ciepla
lub separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (- 120 °C) lub
nizszych; lub b) zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur
153 K (- 120 °C) lub nizszych; lub c¢) wymrazarki UF4 zdolne do wymrazania
UFs. Gazem nos$nym moze by¢ azot, argon lub inny gaz.
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0B001.h 6. ,lasery” lub systemy ,laserow” specjalnie zaprojektowane lub wykonane | TLBS5.7.13 | Uklady laserow
z przeznaczeniem do rozdzielania izotopéw uranu, wyposazone w stabili- , S .
R . . Lasery lub uktady laserow, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
zatory czgstotliwosci przystosowane do pracy przez dluzsze okresy; ST X
' rozdzielania izotopow uranu.
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCIE 6A005 I 6A205. NOTA WYJASNIAJACA: Do laseréw i czesci sktadowych laserow istotnych
W procesie wzbogacania metoda laserowa naleza te wymienione w INFCIRC/
254/Part 2 (ze zmianami). Uktad laserow zawiera zwykle zarowno optyczne,
jak 1 elektroniczne czgsci sktadowe stuzace do zarzadzania wigzka (lub wiaz-
kami) i przekazywania do komory rozdzielania izotopéw. Uktad laseréw do
metod opartych na zastosowaniu pary atomowej sktada si¢ zwykle z przestra-
jalnych laserow barwnikowych pompowanych przez laser innego typu (np.
lasery na parach miedzi lub niektore lasery stale). System laseréw do metod
molekularnych moze sktada¢ si¢ z laserow CO, lub laserow ekscymerowych
oraz wieloprzelotowej komory optycznej. W kazdej z tych metod, podczas
dtuzszych okresow eksploatacji, lasery lub uktady laserow wymagaja stabili-
zacji widma czgstotliwosci.
0B001.i nastgpujace urzadzenia i podzespoty specjalnie zaprojektowane lub wykonane | TLB5.8.1 Zrodla mikrofal i anteny
z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania materialow: Zrodta mikrofal i anteny specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
1. zrédta mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czgs- wytwarzania lub przyspieszania jonow, posiadajace nastgpujace cechy: czgs-
totliwosci wyjsciowej powyzej 30 GHz i $redniej mocy wyjsciowej totliwos¢ powyzej 30 GHz i $rednia moc na wyjsciu powyzej 50 kW przy
powyzej 50 kW; wytwarzaniu jonow.
0B0O01.1 2. wysokoczgstotliwosciowe cewki do wzbudzania jondéw pracujace | TLB5.8.2 [ Cewki wzbudzajace jony
w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz 1 zdolne do pracy w warun- - . S .
kach éredniej mocy powyzej 40 KW, Specjalnie zaproqektf)wane lu_b przystosowane WySOk(?CZQ,St(.)thWOS(?l(?WG cewki
do wzbudzania jonow pracujace w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz
i zdolne do pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW.
0B001.i 3. urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej; TLB5.8.3 Urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej

Uktady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania plazmy
uranowej stosowanej w zakladach rozdzielania plazmy.
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0B001.i

4. nieuzywane;

TLB5.8.4

Stosowanie zakonczone z dniem 14 czerwca 2013 r.

0B001.i

5. zespoly do gromadzenia produktéw lub frakcji koncowych uranu meta-
licznego w postaci stalej, wykonane z materialtdow odpornych na dziatanie
cieplne i korozyjne uranu w postaci pary, takich jak grafit powlekany
tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiatami,

TLB5.8.5

Zespoly kolektoréw ,,produktu” i ,,frakcji koncowych” uranu metalicznego

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoty kolektoréw ,,produktu
i ,frakcji koncowych™ uranu metalicznego w postaci statej. Te zespoty kolek-
torow sa wykonywane z materiatow odpornych na dzialanie cieplne i koro-
zyjne par uranu metalicznego, takich jak grafit powleczony tlenkiem itrowym
lub tantal, lub zabezpieczane takimi materiatami.

0B001.i

6. obudowy moduléw separatoréw (cylindryczne) na zrédlo plazmy urano-
wej, cewki na prady wysokiej czestotliwosci oraz kolektory do produktu
i frakcji koncowych, wykonane z odpowiednich materiatbw niemagne-
tycznych (np. ze stali nierdzewnej);

TLB.5.8.6

Obudowy modutow rozdzielajacych. Specjalnie zaprojektowane lub przystoso-
wane, stosowane w zakladach wzbogacania metoda rozdzielania plazmy,
walcowe zbiorniki, w ktorych znajduje si¢ zrdédlo plazmy uranowej, cewki
na prady wysokiej czestotliwosci oraz kolektory ,,produktu® i ,,frakcji konco-
wych”. NOTA WYJASNIAJACA: Obudowy takie majg wiele otwordw prze-
lotowych, przeznaczonych do zasilania energig elektryczna, podiaczen pomp
dyfuzyjnych oraz do diagnostyki i monitorowania oprzyrzadowania. Przewi-
dziano mozliwos$¢ ich otwierania i zamykania w celu odnowienia wyposazenia
wewngtrznego; sa one wytwarzane z odpowiednich materialdow niemagnetycz-
nych, takich jak stal nierdzewna.

0BOO.j

nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane lub wyko-
nane z przeznaczeniem do wzbogacania materialdow metodami elektromagne-
tycznymi:

1. zrédla jondéw, pojedyncze lub wielokrotne, skiadajace si¢ ze zrodla pary,
jonizatora oraz akceleratora wigzki wykonane z odpowiednich materialow
niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do
wytwarzania wigzki jonéw o catkowitym natgzeniu 50 mA lub wigkszym;

TLB5.9.1a

Elektromagnetyczne separatory izotopow

Elektromagnetyczne separatory izotopoéw, specjalnie zaprojektowane lub przy-
stosowane do rozdzielania izotopéw uranu, a takze ich wyposazenie i czesci
skladowe, w tym:

a) zrodla jonow. Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pojedyncze lub
wielokrotne Zrodta jonow uranu, sktadajace si¢ ze zrodia par, jonizatora
oraz akceleratora wigzki, zbudowanych z odpowiednich materiatow, takich
jak grafit, stal nierdzewna lub miedz, i zdolnych do wytworzenia wigzki
jondéw o natezeniu catkowitym 50 mA lub wigkszym.
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0B001.j 2. pltytkowe kolektory jonow do gromadzenia wzbogaconych lub zubozo- | TLB5.9.1b [ Kolektory jondéw
pych ww’.zel.{ Jonow urand, skladaga,ce.sm; z dwpch IUb. wigeej szezelin Kolektory ptytowe, sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej szczelin 1 kieszeni,
i kieszeni i wykonane z odpowiednich materialdw niemagnetycznych . . . . . o
o . specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zbierania wigzek jonow
(np. grafitu lub stali nierdzewnej); RN . . . S
uranu odpowiednio wzbogaconego i zubozonego, i wykonane z odpowiednich
materiatow, takich jak grafit lub stal nierdzewna.
0B001.j 3. obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatorow uranu wyko- | TLBS5.9.1c | Obudowy prozniowe
nane z materialbw niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej) i skon- - . .

f R Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane obudowy prozniowe elektro-
struowane z przeznaczeniem do pracy przy ciSnieniach 0,1 Pa lub . P -
nizszych; magnetycznych separator6w uranu, zbudowane z odpowiednich materiatoéw

’ niemagnetycznych, takich jak stal nierdzewna, i przewidziane do eksploatacji

przy ci$nieniu rownym 0,1 Pa lub nizszym.
NOTA WYJASNIAJACA: Obudowy sa specjalnie zaprojektowane do umiesz-
czenia w nich zrodet jonow, kolektorow ptytowych i chtodzonych woda wkta-
dek. Przystosowano je do podiaczenia pomp dyfuzyjnych i przewidziano
mozliwo$¢ ich otwierania i zamykania w celu wymontowania i ponownego
zainstalowania znajdujacych si¢ w nich czgsci sktadowych.

0B001.j 4. elementy biegunow magneséw o S$rednicy powyzej 2 m; TLB5.9.1d | Nabiegunniki magnesow
Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane nabiegunniki magnesow o sred-
nicy przekraczajacej 2 m, stosowane do utrzymywania stalego pola magnetycz-
nego w elektromagnetycznym separatorze izotopéw oraz do transferu pola
magnetycznego mig¢dzy sasiadujacymi ze soba separatorami.

0B001.j 5. wysokonapigciowe zasilacze do zrodel jonow, posiadajace wszystkie [ TLB5.9.2 | Zasilacze wysokonapigciowe

nastepujace cechy:

a. zdolno$¢ do pracy w trybie cigglym;

b. napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

c. natgzenie pradu na wyjsciu 1 A lub wigksze; oraz

d. regulacja napigcia z doktadnoscia lepsza niz 0,01 % w ciaggu 8 godzin;

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A227.

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wysokonapigciowe systemy
zasilajace zrodla jonow, posiadajace wszystkie wymienione nizej cechy: zdol-
nos¢ do pracy ciaglej, napiecie na wyjsciu 20 000 V lub wyzsze, natgzenie
pradu na wyjsciu 1 A lub wyzsze oraz mozliwo$¢ regulowania w okresie 8
godzin napigcia z doktadnoscia lepsza niz 0,01 %.
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0B001.j 6. zasilacze magnesow (wysokiej mocy, pradu stalego), posiadajace | TLB5.9.3 Uklady zasilania magnesow
wszystkie nastgpujace cechy: Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zrodia zasilania magnesow
a. zdolno$¢ do pracy w trybie ciggtym z pradem wyj$ciowym o natgzeniu pradem statym o duzej mocy, posiadajace wszystkie wymienione nizej cechy:
500 A lub wigkszym i napieciu 100 V lub wigkszym; oraz zdolno$¢ do cigglego wytwarzania pradu o natezeniu na wyjsciu 500 A lub
. . . L. .. wyzszym przy napigciu 100 V lub wyzszym oraz przy mozliwosci regulo-
b. regulacja natezenia lub napiceia pradu 2 dokdadnoScig lepsza niz wania w okresie 8 godzin nate¢zenia lub napigcia z dokladnoscia lepsza niz
0,01 % w ciagu 8 godzin. 0.01 %
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A226.
0B002 Nastegpujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje,
urzadzenia 1 podzespoty do instalacji separacji izotopdw wymienionych
w pozycji 0B001, wykonane z ,materiatdw odpornych na korozyjne dzia-
tanie UFg” lub chronione takimi materiatami:
0B002.a autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji do wzbo- [ TLB5.2.1 Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych
gacama, Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane ukfady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UF4 lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFg z ciggéw technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie i przetworzenie UFs w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu‘
i ,.frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UF¢ do pojemnikow.
TLBS5.4.1 Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urzg-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFg4 lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UF4 z ciggow technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFg z ciggdow technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu‘
i ,frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.
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TLB5.5.7

TLB5.7.11

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFs lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciagow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciggow technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFs w ciecz lub cialo state; d) stacje ,.produktu” i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych (metody
molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFg4 lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UFg do instalacji
do ciaggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFs z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c)stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciaggow technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

0B002.b

desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UFg z instalacji przetwor-
czych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

TLB5.2.1

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFg z ciaggow technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFs z ciagéw technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie 1 przetworzenie UFg w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu
i ,,frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UF4 do pojemnikow.
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TLB5.4.1

TLBS5.5.7

TLBS.7.11

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFs lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciagdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFg z ciaggéw technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie i przetworzenie UFs w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu‘
i ,.frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFs z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciggow technologicznych wzbogacania poprzez spre¢zenie
i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu” i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UF4 do pojemnikow.

Uklady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych (metody
molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urzg-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFg4 lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UF4 z ciggoéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciagdw technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFs w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu® i ,.frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UF4 do pojemnikow.
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0B002.c

instalacje do produktu lub frakcji koncowych do transportu UF4 do zbiorni-
kow;

TLB5.2.1

TLB5.4.1

TLBS5.5.7

Uklady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakltadach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF do instalacji
do ciggéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFs z ciggoéw technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFg z ciagow technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie 1 przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu®
i ,frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatdéw odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFs z ciggow technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFs z ciaggéw technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie 1 przetworzenie UFg w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu
i ,frakeji koncowych®, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFs z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UF¢ z ciaggédw technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu” i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UF4 do pojemnikow.
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TLB5.7.11

Uklady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych (metody
molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UF4 z ciaggéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFs w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu® i ,.frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

0B002.d

instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF4 z procesu
wzbogacania droga sprezania, chtodzenia i przetwarzania UFs w ciecz lub
cialo state;

TLB5.2.1

TLB5.4.1

Uklady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materiatéw odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF do instalacji
do ciggéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFs z ciggow technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFg z ciagow technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie 1 przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu®
i ,.frakcji koncowych®, sluzace do odprowadzania UFs do pojemnikow.

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciggdéw technologicznych wzbogacania; b) desublimatory, wymrazarki lub
pompy stosowane do usuwania UFg z ciaggow technologicznych wzbogacania
przed przekazaniem do podgrzania; c) stacje skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UFs z ciagéw technologicznych wzbogacania poprzez
sprezenie 1 przetworzenie UFg w ciecz lub cialo stale; d) stacje ,,produktu
i ,,frakcji koncowych®, stuzace do odprowadzania UF4 do pojemnikow.
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TLBS5.5.7

TLBS.7.11

Uktady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UFg do instalacji
do ciaggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciaggow technologicznych wzbogacania poprzez sprezenie
i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu” i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UF¢ do pojemnikow.

Uklady zasilania/uktady odprowadzania produktu i frakcji koncowych (metody
molekularne)

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady technologiczne lub urza-
dzenia stosowane w zakladach wzbogacania, wykonane z materialow odpor-
nych na korozyjne dzialanie UF¢ lub zabezpieczane takimi materiatami, obej-
mujace: a) autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji
do ciaggow technologicznych wzbogacania; b) desublimatory lub wymrazarki
do usuwania UFg z ciagéw technologicznych wzbogacania i dalszego jego
transferu po ogrzaniu; c) stacje skraplania lub zestalania stosowane do
usuwania UFg z ciggdéw technologicznych wzbogacania poprzez spre¢zenie
i przetworzenie UFg w ciecz lub cialo state; d) stacje ,,produktu® i ,frakcji
koncowych”, stuzace do odprowadzania UF¢ do pojemnikow.

0B002.e

instalacje rurociggowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub wykonane
do transportu i manipulowania UFs w procesach rozdzielania izotopow
metoda dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady aerodynamicznej;

TLB5.2.2

Uktady orurowania kolektora

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uklady rurociagow i rur
rozgateznych, stuzace do przesytania UFs w obrebie kaskad wirdwek. Sie¢
rurociggow tworzy zwykle ukfad ,potrdjnego” kolektora, w ktérym kazda
wirowka jest podiagczona do jednej z rur rozgatgznych. Prowadzi to wigc do
istotnej powtarzalno$ci formy. Sie¢ rurociggéw jest w catosci wykonana
z materialéw odpornych na dziatanie UF, (patrz NOTA WYJASNIAJACA
do niniejszej sekcji) lub jest nimi zabezpieczana, z zachowaniem bardzo wyso-
kich standardow w odniesieniu do zachowania prozni i stopnia czystosci.

L10TTO8T — T1d — L9T0YUTI0T0

€00°C20

€S



VYM30

TLB5.4.2

TLB5.5.8

Uktady orurowania kolektora

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady rurociggow i uklady
kolektorow, stuzace do przesylania UFs w obrgbie kaskad dyfuzji gazowe;j.

NOTA WYJASNIAJACA: Rurociag taki tworzy zwykle uklad , podwojnego
kolektora, w ktorym kazda komora jest potaczona z kazdym z kolektorow.

Uktady orurowania kolektora

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady orurowania kolektora,
wykonane z materialdow odpornych na korozyjne dziatanie UF lub zabezpie-
czone takimi materiatami, stuzace do przesytania UFs w obrebie kaskady
aerodynamicznej. Taki rurociag tworzy zwykle uktad ,,podwojnego* kolektora,
w ktorym kazdy stopien lub grupa stopni sa potaczone z kazdym z kolekto-
row.

0B002.f

nastgpujace uklady prézniowe i pompy:

1. prézniowe instalacje rur rozgateznych Iub zbiornikow lub pompy
prozniowe o wydajnosci ssania wynoszacej 5 m® na minute lub wiccej;

2. pompy prozniowe specjalnie zaprojektowane do pracy w atmosferze
zawierajacej UFg4, wykonane z ,,materialdw odpornych na korozyjne dzia-
tanie UF¢” lub zabezpieczone takimi materiatami; lub

3. uktady prézniowe skladajace si¢ z prozniowych instalacji rur rozgateznych
lub zbiornikéw i pomp prézniowych, zaprojektowane do pracy w atmos-
ferze zawierajacej UFg;

TLB5.4.3a

TLB5.4.3b

TLB5.5.9b

TLB5.5.9a

Uktady prozniowe

a) Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane prozniowe instalacje rur
rozgateznych, prézniowych kolektorow i pomp proézniowych o wydajnosci
ssania wynoszacej 5 m’> na minute lub wiece;.

b) Pompy prozniowe specjalne zaprojektowane do pracy w atmosferze zawie-
rajacej UFs, wykonane z materialow odpornych na korozyjne dziatanie UF¢
lub zabezpieczone takimi materiatami (zob. NOTA WYJASNIAJACA do
niniejszej sekcji). Moga to by¢ pompy albo wirowe, albo wyporowe, moga
by¢ wyposazone w uszczelnienia wyporowe i uszczelnienia wykonane
z fluoropochodnych weglowodorow i moga wykorzystywaé specjalne
ciecze robocze.

Uktady prozniowe i pompy prozniowe

Pompy prézniowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy
w atmosferze zawierajacej UFg, wykonane z materialow odpornych na koro-
zyjne dziatanie UFg lub zabezpieczone takimi materiatami. Pompy takie moga
mie¢ uszczelnienia wykonane z fluoropochodnych weglowodorow i wykorzy-
stywaé specjalne ciecze robocze.

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uktady prozniowe sktadajace si¢
z prozniowych instalacji rur rozgaleznych, préozniowych kolektorow i pomp
prozniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierajacej UF ¢
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0B002.g

spektrometry masowe (zrodta jonow) UF¢ zdolne do biezacego (on-line)
pobierania probek ze strumieni zawierajacych UFg, posiadajace wszystkie
wymienione ponizej cechy:

1. zdolno$¢ do pomiaru mas jondw o wartosci 320 mas atomowych lub
wigksza 1 rozdzielczos¢ lepsza niz 1 czg¢$¢ na 320;

2. zrédia jondw wykonane z niklu, stopu niklu i miedzi o zawartosci niklu
60 % masy lub wigkszej lub stopéw niklu i chromu lub nimi zabezpie-
czone;

3. elektronowe zrodia jonizacyjne; oraz

4. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

TLB5.2.4

TLB5.4.5

TLB5.5.11

Spektrometry masowe UFg/zrodta jonow

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do
biezacego (on-line) pobierania probek ze strumieni gazowego UFg, posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

1.

zdolno$¢ do pomiaru mas jondw o wartosci 320 jednostek masy atomowe;j
lub wiekszej i rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 czgs¢ na 320;

. zrodta jonow wykonane z niklu, stopow niklu i miedzi zawierajacych

wagowo 60 % lub wigcej niklu lub ze stopow niklu i chromu, lub nimi
zabezpieczone;

. jonizacja wywotana bombardowaniem elektronami;

. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

Spektrometry masowe UFg4/zrodla jondw

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do
biezacego (on-line) pobierania probek ze strumieni gazowego UFg, posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

L.

zdolno$¢ do pomiaru mas jonow o wartosci 320 jednostek masy atomowe;j
lub wickszej i rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 czgs¢ na 320;

. zrédta jonow wykonane z niklu, stopéw niklu i miedzi zawierajacych

wagowo 60 % lub wigcej niklu lub ze stopow niklu i chromu, lub nimi
zabezpieczone;

. jonizacja wywotana bombardowaniem elektronami;

. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

Spektrometry masowe UFg4/zrodla jonéw

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do
biezacego (on-line) pobierania probek ze strumieni gazowego UFg, posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

1.

zdolno$¢ do pomiaru mas jondw o wartosci 320 jednostek masy atomowe;j
lub wigkszej i rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 czg$¢ na 320;

. zrédta jondw wykonane z niklu, stopow niklu i miedzi zawierajacych

wagowo 60 % lub wigcej niklu lub ze stopow niklu i chromu, lub nimi
zabezpieczone;

. jonizacja wywotana bombardowaniem elektronami;

. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.
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TLBS5.7.10

Specjalne zawory odcinajace i sterujgce

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, odcinajace lub sterujace zawory
mieszkowe, obstugiwane rgcznie lub automatycznie, wykonane z materiatoéw
odpornych na korozyjne dziatanie UFg4 lub zabezpieczone takimi materiatami,
majace $rednicg 40 mm lub wigksza, instalowane w glownych i pomocniczych
uktadach w zakladach wzbogacania metodg aerodynamiczna.

0B003

Nastepujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie zapro-
jektowane lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

TLB7.1

Uktady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania
koncentratéw rud uranowych w UO;

0B003.a

instalacje do przetwarzania koncentratow rudy uranowej na UOs;;

TLB7.1.1

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie koncentratow rud uranowych
w UO3; moze polegac¢ na rozpuszczeniu rudy w kwasie azotowym i wydoby-
waniu oczyszczonego azotanu uranylu za pomoca rozpuszczalnika, takiego jak
fosforan tributylu. Nast¢pnie azotan uranylu podlega przetworzeniu w UO; za
pomocg albo zatgzenia i denitryfikacji, albo neutralizowania gazowym amonia-
kiem dla uzyskania diuranianu amonu na drodze filtrowania, suszenia i kalcy-
nacji.

0B003.b

instalacje do przetwarzania UO3 na UF;

TLB7.1.2

Uktady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UOs
w UFs — NOTA WYJASNIAJACA

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UO; w UO, moze by¢ przeprowa-
dzane metoda redukcji UO5 za pomoca gazu krakowego amoniaku lub wodo-
ru.

0B003.c

instalacje do przetwarzania UO5; na UO;

TLB7.1.3

Uktady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO;
w U02

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UO; w UO, moze byé¢ przeprowa-
dzane metoda redukcji UO5 za pomoca gazu krakowego amoniaku lub wodo-
ru.

0B003.d

instalacje do przetwarzania UO, na UFy;

TLB7.1.4

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO,
w UF4

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UO, w UF, moze byé przeprowa-
dzane metoda reakcji chemicznej UO, z gazowym fluorowodorem (HF)
w temperaturze 300-500 °C.
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0B003.e

instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

TLB7.1.5

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF,
w UFq

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UF,; w UFg jest przeprowadzane na
drodze reakcji egzotermicznej z fluorem, zachodzacej w reaktorze wiezowym.
UFg jest skraplany z gorgcych gazow wyplywajacych, po przepuszczeniu
strumienia wyplywajacego przez wymrazarke, ochtodzong do — 10 °C. Taki
proces wymaga zrodla gazowego fluoru.

0B003.f

instalacje do przetwarzania UF4 na uran metaliczny;

TLB7.1.6

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF,
w metaliczny U

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UF, w metaliczny U jest przepro-
wadzane metodg redukcji magnezem (duze partie) lub wapniem (mate partie).
Reakcja zachodzi w temperaturze powyzej punktu topnienia uranu (1 130 °C).

0B003.g

instalacje do przetwarzania UF4 na UO,;

TLB7.1.7

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UFg
w U02

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UFg w UO, moze byé przeprowa-
dzane z zastosowaniem jednego z trzech nastepujacych procesow. W pierw-
szym z nich UFg jest redukowany i poddawany hydrolizie do UO, przy
wykorzystaniu wodoru i pary wodnej. W drugim — UF¢ jest hydrolizowany
metoda rozpuszczenia w wodzie, a w celu wytracenia diuranianu amonu
dodaje si¢ amoniak, a diuranian jest redukowany wodorem do UO, przy
temperaturze 820 °C. W trzecim z proceséw gazowe UFg, CO2 i NH3 sa
mieszane ze soba w wodzie, co prowadzi do wytracenia weglanu urany-
lowo-amonowego. Weglan uranylowo-amonowy jest mieszany z parg wodna
i wodorem w temperaturze 500-600 °C, dajac UO,. Przetwarzanie UFs w UO,
czesto stanowi pierwszy etap technologiczny w zaktadzie wytwarzania paliwa.

0B003.h

instalacje do przetwarzania UFg na UF;

TLB7.1.8

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania
UF6 w UF4

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UF, w UF, przeprowadza sic
metoda redukcji wodorem.

0B003.i

instalacje do przetwarzania UO, na UCl,.

TLB7.1.9

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania
U0, w UCH4

NOTA WYJASNIAJACA: Przetwarzanie UO, w UCI4 moze byé przeprowa-
dzane z zastosowaniem jednego z dwodch nastgpujacych procesow. W pierw-
szym z nich UO, reaguje z czterochlorkiem wegla (CCl4) w temperaturze
okoto 400 °C. W drugim — UO; reaguje w temperaturze okoto 700 °C w obec-
nosci sadzy (CAS 1333-86-4), tlenku wegla i chloru, dajac UCI4.
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0B004 Nastepujace instalacje do produkcji lub stgzania cigzkiej wody, deuteru TLB6 Zakltady produkcji lub zaggszczania cigzkiej wody, deuteru i zwiazkow
i zwigzkow deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wykonane deuteru oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.
urzadzenia i podzespoty:
0B004.a nastepujace instalacje do produkcji ciezkiej wody, deuteru i zwigzkow deute-
ru:
1. instalacje do produkcji metoda wymiany woda-siarkowodor;
2. instalacje do produkcji metoda wymiany amoniak-wodor;
0B004.b nastgpujace urzadzenia i podzespoty:
1. kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodor majace $rednicg 1,5 m TLB6.1 Wieze wymienne woda—siarkowodor. Wieze wymienne o $rednicy 1,5 m lub
lub wigksza i zdolno$¢ do pracy przy ci$nieniach rownych lub wigkszych wiegkszej i zdolno$ci do pracy przy cisnieniach rownych lub wigkszych niz 2
niz 2 MPa; MPa (300 psi), specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania
cigzkiej wody przy uzyciu procesu wymiany woda—siarkowodor.
2. jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy TLB6.2 Dmuchawy i sprezarki
lub kompresory wymuszajace cyrkulacj¢ gazowego siarkowodoru (tj. gazu Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (0,2 MPa lub 30 psi) odsrodkowe
zawierajgeego wigce) niz 70 % H,S), 0 przepustowoscl rownej lub wigk- dmuchawy lub sprezarki, stuzace do cyrkulacji gazowego siarkowodoru (tzn.
szej niz 56 m’/s podczas pracy przy cisnieniach zasysania rownych lub gazu zawierajacego ponad 70 % H,S), specjalnie zaprojektowane lub przysto-
w1e;'kszych‘ niz 1,8 MPa, posm.dajqce uszezelnienia umozliwiajace pracg sowane do wytwarzania cigzkiej wody przy uzyciu procesu wymiany woda—
w srodowisku wilgotnego H.S; siarkowodoér. Takie dmuchawy lub sprezarki maja przepustowo$¢ co najmniej
56 m*/sekunde (120 000 SCFM) podczas eksploatacji pod ci$nieniem ssania co
najmniej 1,8 MPa (260 psi) i s3 wyposazone w uszczelnienia umozliwiajace
zastosowanie do mokrego H,S.
3. kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodor o wysoko$ci rownej lub TLB6.3 Wieze wymienne amoniak—wodor

wigkszej niz 35 m i $rednicy od 1,5m do 2,5 m, zdolne do pracy przy
cisnieniach wigkszych niz 15 MPa;

Wieze wymienne amoniak—wodor o wysokosci 35 m (114,3 stop) lub wigkszej
i $rednicy od 1,5m (4,9 stoép) do 2,5m (8,2 stop), zdolne do pracy przy
cisnieniach wigkszych niz 15 MPa (2 225 psi), specjalnie zaprojektowane
lub przystosowane do wykorzystania w produkcji cigzkiej wody przy uzyciu
procesu wymiany amoniak—wodor. Takie wieze sa wyposazone przynajmniej
w jeden kohierzowy otwoér osiowy o $rednicy rownej $rednicy czegsci walco-
wej, umozliwiajacy montowanie lub usuwanie wyposazenia wewnetrznego
wiezy.
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4. konstrukcje wewnetrzne kolumn tacznie z kontaktorami stopniowymi
i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do produkcji cigzkiej
wody w procesie wymiany amoniak-wodor;

5. instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ci$nieniach
rownych lub wigkszych niz 3 MPa przy produkcji cigzkiej wody
W procesie wymiany amoniak-wodor;

6. podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy
stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w ktorych stezenia deuteru sa
rowne lub wigksze niz 90 %;

7. palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w cigzka wodg
przy uzyciu procesu wymiany amoniak-wodor;

8. kompletne systemy wzbogacania ci¢gzkiej wody lub przeznaczone dla nich
kolumny, przeznaczone do zwigkszania koncentracji deuteru w cigzkiej
wodzie do poziomu reaktorowego;

TLB6.4

TLB6.5

TLB6.6

TLB6.7

TLB6.8

Wyposazenie wewngtrzne wiez i pompy poszczegoélnych stopni

Wyposazenie wewngtrzne wiez oraz pompy poszczegélnych stopni, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane do instalowania w wiezach do wytwarzania
cigzkiej wody przy uzyciu procesu wymiany amoniak—wodor. Wyposazenie
wewngtrzne wiez obejmuje specjalnie zaprojektowane kontaktory poszczegol-
nych stopni, ktore wspomagaja dobry kontakt gaz/ciecz. Pompy poszczegol-
nych stopni obejmuja specjalnie zaprojektowane pompy glebinowe, zapewnia-
jace cyrkulacje cieklego amoniaku w  kontaktowym = wyposazeniu
wewngtrznym wiez poszczego6lnych stopni.

Krakery amoniakowe

Krakery amoniakowe przystosowane do eksploatacji przy cisnieniu 3 MPa lub
wigkszym (450 psi), specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwa-
rzania ci¢zkiej wody przy uzyciu procesu wymiany amoniak—wodor.

Analizatory absorpcji w podczerwieni

podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy
stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w ktoérych stgzenia deuteru sa
rowne lub wigksze niz 90 %.

Palniki katalityczne

Palniki katalityczne stuzace do przetwarzania wzbogaconego deuteru w postaci
gazowe] w ciezka wode, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
wytwarzania cigzkiej wody przy uzyciu procesu wymiany amoniak—wodor.

Kompletne systemy wzbogacania ci¢zkiej wody lub przeznaczone dla nich
kolumny

Kompletne systemy wzbogacania ci¢zkiej wody lub przeznaczone dla nich
kolumny, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zwigkszania
stezenia deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu reaktorowego.

NOTA WYJASNIAJACA: Takie systemy, w ktorych zazwyczaj do oddzie-
lania cigzkiej wody od wody zwyklej stosuje si¢ proces destylacji wody, sa
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania cigzkiej wody
o parametrach klasy reaktorowej (typowo 99,75 % tlenku deuteru) z cigzkiej
wody o mniejszym stgzeniu.
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9. konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do produkcji
cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor.

TLB6.9

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do produkcji cigz-
kiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor.

NOTA WYJASNIAJACA: Takie konwertery lub urzadzenia pobieraja gaz
syntezowy (azot i wodor) z wysokocisnieniowej kolumny wymiennej amonia-
kowo—wodorowej (lub kolumn wymiennych amoniakowo—wodorowych),
a zsyntetyzowany amoniak jest zawracany do tej kolumny (lub kolumn).

0B005

Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementow paliwowych
do ,,reaktorow jadrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przy-
stosowane urzadzenia.

Uwaga techniczna:

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane urzgdzenia do wytwarzania
elementow paliwowych do ,,reaktorow jgdrowych” obejmujq urzgdzenia,
ktore:

1. pozostajg w bezposrednim kontakcie z materiatlami jgdrowymi Ilub
bezposrednio je przetwarzajg lub sterujq procesem ich produkcji;

. uszczelniajqg materialy jgdrowe wewnqtrz ich koszulek;
. kontrolujg szczelnos¢ koszulek;

. kontrolujg koncowg obrobke paliwa statego; lub

[T GRSV 9]

. sq wykorzystywane do montazu elementow reaktora.

Zaktady wytwarzania elementow paliwowych do reaktorow jadrowych oraz
urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub przystosowane

NOTA WPROWADZAJACA: Elementy paliwowe do reaktorow jadrowych
wytwarza si¢ z co najmniej jednego materialu wyjsciowego lub specjalnych
materialow rozszczepialnych wspomnianych w sekcji MATERIALY I WYPO-
SAZENIE niniejszego zalacznika. W przypadku paliw tlenkowych wystepuja
najczgstsze rodzaje paliwa, urzadzen do wytlaczania granulatu, spiekania,
mielenia i sortowania. Do mieszanych paliw tlenkowych uzywa si¢ komor
rekawicowych (lub rownowaznych zabezpieczen) do czasu ich uszczelnienia
w koszulkach. We wszystkich przypadkach paliwo jest hermetycznie zamy-
kane w odpowiednich koszulkach, ktore sa zaprojektowane jako podstawowa
powloka otaczajaca paliwo, tak by zapewni¢ odpowiednig wydajnos¢ i bezpie-
czenstwo w trakcie dzialania reaktora. Rowniez we wszystkich przypadkach
konieczna jest doktadna kontrola procesow, procedur i urzadzen z zachowa-
niem niezwykle wysokich standardow, tak by zapewni¢ przewidywalne
i bezpieczne dziatanie paliwa.

NOTA WYJASNIAJACA: Do urzadzen, ktére uwaza si¢ za objete okresleniem:
1 urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane” do wytwarzania
elementow paliwowych, zalicza si¢ urzadzenia, ktore: a) zwykle pozostaja
w bezposrednim kontakcie z materialami jadrowymi lub bezposrednio je prze-
twarzaja lub sterujg procesem ich produkeji; b) uszczelniaja materiaty jadrowe
wewnatrz ich koszulek; c) kontroluja szczelnos$¢ koszulek lub uszczelnienia; d)
kontroluja koficowa obrobke paliwa stalego; lub e) sa wykorzystywane do
montazu elementéw paliwowych reaktorow jadrowych. Takie urzadzenia lub
systemy urzadzen moga obejmowaé przyktadowo: 1) w pelni automatyczne
stacje kontroli granulatu specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
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sprawdzania wymiarow koncowych i wad powierzchni granulek paliwa; 2)
automatyczne spawarki specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przy-
spawywania pokryw do szpilek (lub pretow) paliwowych; 3) automatyczne
stacje do testowania i kontroli specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
do sprawdzania szczelnosci kompletnych szpilek (lub pretow) paliwowych; 4)
systemy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania
koszulek paliwowych. Pozycja 3 zwykle obejmuje urzadzenia stuzace do: a)
badania spawow pokryw szpilek (lub pretdow) promieniami rentgenowskimi, b)
wykrywania wyciekow helu ze szpilek (lub pretow) pod cisnieniem, c) prze-
$wietlanie szpilek (lub pretdéw) promieniami gamma, by sprawdzi¢, czy znaj-
dujace si¢ wewnatrz granulki paliwa sg prawidtowo zaladowane.

0B006

Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réznym stopniu)
elementow paliwowych ,reaktorow jadrowych™ oraz specjalnie dla nich
zaprojektowane lub wykonane urzadzenia i podzespoty.

Uwaga: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. instalacje do  przerobu  napromieniowanych  (wypalonych
w roznym stopniu) elementow paliwowych ,,reaktorow jqdro-
wych®, w tym urzqdzenia i podzespoly, ktore zazwyczaj wchodzg
w bezposredni kontakt z materiatami jqdrowymi, stuzq do ich
bezposredniego przetwarzania lub sterowania ich przeplywem;

TLB3

Zaktady ponownego przetwarzania napromieniowanych elementow paliwo-
wych oraz urzadzenia specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich przysto-
sowane

NOTA WPROWADZAJACA:

Podczas ponownego przetwarzania napromieniowanego paliwa jadrowego
nastepuje rozdzielenie plutonu i uranu od silnie promieniotworczych
produktow rozszczepienia i od innych pierwiastkow transuranowych. Do
takiego rozdzielenia stuza rézne procesy techniczne. Jednak z biegiem czasu
procesem najczesciej uzywanym i najpowszechniej przyjetym okazata si¢ tech-
nologia Purex. W technologii Purex nast¢puje rozpuszczenie napromieniowa-
nego paliwa jadrowego w kwasie azotowym, po czym nast¢puje rozdzielenie
uranu, plutonu i produktow rozszczepienia na drodze ekstrakcji rozpuszczal-
nikowej, przy uzyciu roztworu tributylofosforanu w rozpuszczalnikach orga-
nicznych. W obiektach pracujacych w technologii Purex wyrdzniamy podobne
procesy technologiczne, obejmujace: rozdrabnianie napromieniowanych
elementow paliwowych, rozpuszczanie paliwa, ekstrakcje rozpuszczalnikowa
oraz przechowywanie plynéw roboczych. Moze si¢ tam tez znajdowa¢ wypo-
sazenie do termicznego odazotowania azotanu uranu, przetwarzania azotanu
plutonu w tlenek lub metal oraz do przerobu odpadow ciektych, zawierajacych
produkty rozszczepienia, do postaci umozliwiajacej ich dlugotrwate przecho-
wywanie lub sktadowanie. Jednak konkretny rodzaj i konfiguracja urzadzen
wykonujacych takie funkcje moga z réznych przyczyn byé¢ roézne w réznych
zaktadach stosujacych technologi¢ Purex; do przyczyn takich naleza m.in.:
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b. maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementow paliwowych,
tj. zdalnie sterowane urzqdzenia do cigcia lub krojenia napro-
mieniowanych (wypalonych w réznym stopniu) zespotow, wigzek
lub pretow paliwowych ,, reaktorow jgdrowych”;

c. urzqdzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. zbior-
niki o matych Srednicach, pierscieniowe lub plaskie), specjalnie
zaprojektowane Ilub wykonane z przeznaczeniem do rozpusz-
czania napromieniowanego (wypalonego w roznym stopniu)
paliwa do ,, reaktorow jgdrowych”, odporne na dzialanie gorg-
cych, silnie zZrgcych plynow oraz przystosowane do zdalnego
zatadunku i obstugi;

TLB3.1

TLB3.2

rodzaj i ilo$¢ przerabianego napromieniowanego paliwa jadrowego, przewidy-
wany sposob dysponowania odzyskanymi materiatami oraz filozofia bezpie-
czenstwa 1 konserwacji lezace u podstaw projektu danego obiektu. Okreslenie
»zakltad ponownego przetwarzania napromieniowanych elementow paliwa
jadrowego” obejmuje urzadzenia oraz czg$ci sktadowe, ktore zazwyczaj
wchodza w bezposredni kontakt z napromieniowanym paliwem oraz przetwa-
rzanymi strumieniami gtéwnych materiatoéw jadrowych i produktow rozszcze-
pienia i stuza do bezposredniego sterowania ich przeptywem. Procesy te,
obejmujace roéwniez kompletne uklady stuzace do przetwarzania plutonu
i do wytwarzania metalicznego plutonu, moga by¢ zidentyfikowane na
podstawie $rodkéw przedsigwzigtych w celu uniknigcia krytycznosci (np.
przez zachowanie odpowiedniej geometrii), narazenia nha promieniowanie
(np. przez zastosowanie oston) oraz zagrozenia substancjami toksycznymi
(np. przez szczelne zamknigcie).

Maszyny do rozdrabniania napromieniowanych elementow paliwowych.

Zdalnie sterowane urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane
do uzytkowania w opisanym powyzej zakladzie ponownego przetwarzania
i przeznaczone do cigcia, rozdrabniania lub krojenia napromieniowanych
zespolow, wigzek lub pretow paliwowych.

NOTA WYJASNIAJACA: Wyposazenie to rozszczelnia koszulki paliwowe
i odstania napromieniowany materiat jadrowy, umozliwiajac jego rozpuszcze-
nie. Najcze$ciej stosowane sa specjalnie zaprojektowane nozyce do cigcia
metalu, chociaz moga by¢ uzywane roéwniez nowoczesne urzadzenia, takie
jak lasery.

Urzadzenia do rozpuszczania

Zbiorniki krytycznie bezpieczne (np. zbiorniki o matych $rednicach, pierscie-
niowe lub plaskie), specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytko-
wania w wyzej okreslonych zaktadach ponownego przetwarzania, przezna-
czone do rozpuszczania napromieniowanego paliwa jadrowego, odporne na
dziatanie goragcych, silnie korozyjnych cieczy oraz przystosowane do zdalnego
zatadunku i obstugi.

NOTA WYJASNIAJACA: Rozdrobnione wypalone paliwo jest zwykle
umieszczane w urzadzeniach do rozpuszczania. W tych krytycznie bezpiecz-
nych zbiornikach nastepuje rozpuszczenie napromieniowanych materiatoéw
jadrowych w kwasie azotowym, a inne pozostatosci usuwa si¢ z przetwarza-
nego strumienia.
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d. ekstraktory rozpuszczalnikowe, takie jak kolumny z wypelnieniem
lub impulsowe, mieszalniki odstojniki lub kontaktory odsrodkowe
odporne na zrgce dzialanie kwasu azotowego, specjalnie zapro-
jektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wykorzystania
w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego

w roznym stopniu) , uranu naturalnego”, , uranu zubozonego”
lub ,,specjalnego materiatu rozszczepialnego*;

e. zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojekto-
wane w taki sposob, Ze sq podkrytyczne i odporne na Zrgce
dziatanie kwasu azotowego,

Uwaga techniczna:
Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogq mie¢ nastgpujgce
wiasciwosci:

1. Scianki lub struktury wewnetrzne z co najmniej dwuprocen-
towym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich
sktadowych pierwiastkow w sposob zdefiniowany w uwadze
do pozycji 0C004);

2. maksymalng Srednice 175 mm w przypadku zbiornikow cylin-
drycznych; lub

3. maksymalng szerokos¢ 75 mm w przypadku zbiornikow plyto-
wych lub pierscieniowych,

TLB3.3

TLB3.4

Ekstraktory rozpuszczalnikowe i urzadzenia do ekstrakcji rozpuszczalnikowej

Ekstraktory rozpuszczalnikowe, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane,
takie jak kolumny z wypetnieniem lub pulsacyjne, mieszalniki odstojniki lub
kontaktory odsrodkowe, stosowane w zaktadach ponownego przetwarzania
napromieniowanego paliwa. Ekstraktory rozpuszczalnikowe muszg byc¢
odporne na korozyjne dziatanie kwasu azotowego. Ekstraktory rozpuszczalni-
kowe sg zwykle wytwarzane z zachowaniem niezwykle wysokich standardow
(obejmujacych techniki specjalnego spawania, kontroli, zapewnienia jako$ci
i kontroli jakosci), z nierdzewnej stali o niskiej zawartosci wegla, z tytanu,
cyrkonu lub z innych materialow o wysokiej jakosci.

NOTA WYJASNIAJACA: Ekstraktory rozpuszczalnikowe przyjmuja zardwno
pochodzacy z urzadzen do rozpuszczania roztwor napromieniowanego paliwa,
jak i roztwoér organiczny, stuzacy do rozdzielenia uranu, plutonu i produktow
rozszczepienia. Urzadzenia do ekstrakcji rozpuszczalnikowej sa zwykle tak
zaprojektowane, by mogly spetnia¢ surowe kryteria eksploatacyjne, takie jak
dtugotrwaty czas eksploatacji bez konserwacji lub mozliwo$¢ dokonania tatwej
wymiany, prostota eksploatacji i sterowania oraz elastyczno$¢ w stosunku do
zmian warunkoéw eksploatacji.

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe dla substancji chemicznych

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane lub

przystosowane do uzytkowania w zakladach ponownego przetwarzania napro-

mieniowanego paliwa. Zbiorniki takie musza by¢ odporne na korozyjne dzia-

fanie kwasu azotowego. Zbiorniki takie sg zwykle wytwarzane z materiatow

takich, jak nierdzewna stal o niskiej zawartosci wegla, tytan, cyrkon lub inne

materialty o wysokiej jakosci. Zbiorniki takie moga by¢ zaprojektowane

w sposOb umozliwiajacy ich zdalng eksploatacje i konserwacje i moga

posiada¢ nastgpujace cechy stuzace kontroli krytycznosci jadrowej:

(1) $ciany lub struktury wewnetrzne zawierajace co najmniej 2 % réwnowaz-
nika boru; lub

(2) maksymalng $rednicg zbiornika cylindrycznego réwna 175 mm (7 cali);
lub

(3) maksymalng szeroko$¢ 75 mm (3 cali) w przypadku zbiornikéw plyto-
wych albo pierscieniowych.
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[ neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub
wykonane z przeznaczeniem do zamontowania i zastosowania
wraz automatycznymi systemami sterowania procesami w insta-
lacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w roznym
stopniu) ,,uranu naturalnego “, ,,uranu zubozonego* lub ,, spe-

»

cjalnego materialu rozszczepialnego”.

TLB3.5

NOTA WYJASNIAJACA: Na etapie ekstrakcji rozpuszczalnikowej powstaja
trzy gltéwne strumienie przetwarzanych cieczy. W dalszym przerobie kazdego
z trzech strumieni uzytkuje si¢ nastgpujace zbiorniki technologiczne lub maga-
Zynowe:

a) czysty roztwér azotanu uranu jest zageszczany na drodze odparowania
i poddawany procesowi odazotowania, gdzie jest przetwarzany na tlenek
uranu. Ten tlenek jest ponownie wykorzystywany w jadrowym cyklu
paliwowym;

b) silnie promieniotworczy roztwor produktow rozszczepienia jest zwykle
zageszezany w drodze odparowania i przechowywany jako zaggszczony
roztwor. Ten zaggszczony roztwor moze by¢ poddany dalszemu odparo-
waniu 1 przetworzeniu na posta¢ odpowiednia do przechowywania lub
sktadowania;

c) czysty roztwér azotanu plutonu jest zageszczany i przechowywany do
czasu jego transferu do dalszych etapow przetwarzania. W szczegdlnosci
zbiorniki technologiczne lub magazynowe dla roztworéw plutonu sg tak
projektowane, aby unikngé problemow zwigzanych z krytycznoscia,
a wynikajacych ze zmian stezenia oraz postaci tego strumienia.

Neutronowe systemy pomiaru do celow sterowania procesami

Neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
celow zamontowania i uzytkowania z automatycznymi systemami sterowania
procesami w zakladach ponownego przetwarzania napromieniowanych
elementéw paliwowych.

NOTA WYJASNIAJACA: Systemy te obejmuja zdolno$é czynnego i biernego
pomiaru i selekcji neutronow w celu okreslenia ilosci i sktadu materiatu
rozszczepialnego. Kompletny system sktada si¢ z generatora neutronow, detek-
tora neutronéw, wzmacniaczy i elektroniki przetwarzania sygnatow. Zakres
tego punktu nie obejmuje detekcji neutronéw i przyrzadow pomiarowych,
ktore sa zaprojektowane do celow ewidencji i zabezpieczania materialow
jadrowych lub wszelkich innych zastosowan niezwigzanych z czynno$ciami
montowania i uzytkowania w polaczeniu z automatycznymi systemami stero-
wania procesami w zaktadach ponownego przetwarzania napromieniowanych
elementéw paliwowych.

0B007

Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane
lub wykonane urzadzenia i podzespoty:

TLB7.2.1

Uktady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania
azotanu plutonu w tlenek plutonu
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0B007.a

a. instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;

NOTA WYJASNIAJACA: Glowne funkcje w tych procesach to: przechowy-
wanie 1 regulowanie parametréw substancji wejSciowej, wytrgcanie oraz
rozdzielanie substancji stalych/cieczy, kalcynacja, postgpowanie z produktem,
wentylacja, postegpowanie z odpadami oraz sterowanie procesem technologicz-
nym. Uklady technologiczne sg szczegodlnie przystosowane, tak aby unikngé
skutkéw krytycznosci i promieniowania oraz aby zminimalizowaé zagrozenie
toksyczne. W wigkszosci obiektow ponownego przetwarzania ten proces
polega na przetwarzaniu azotanu plutonu w ditlenek plutonu. Inne procesy
moga obejmowac wytracanie szczawianu plutonu lub nadtlenku plutonu.

0B007.b

b. instalacje do wytwarzania plutonu metalicznego.

TLB7.2.2

Uklady specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania plutonu
metalicznego

NOTA WYJASNIAJACA: Proces ten obejmuje zwykle fluorowanie ditlenku
plutonu na ogédt za pomoca wysoce korozyjnego fluorowodoru, celem otrzy-
mania fluorku plutonu, redukowanego nastepnie przy uzyciu metalicznego
wapnia 0 wysokim stopniu czysto$ci, w wyniku czego powstaje metaliczny
pluton oraz zuzel fluorku wapnia. Gléwne funkcje w tych procesach to: fluo-
rowanie (np. przy uzyciu wyposazenia wyprodukowanego ze szlachetnego
metalu lub takim metalem wytozonego), redukcja metalu (np. przy uzyciu
tygli ceramicznych), oddzielenie Zuzla, postgpowanie z produktem, wentylacja,
postgpowanie z odpadami oraz sterowanie procesem technologicznym. Uktady
technologiczne sa szczegoélnie przystosowane, tak aby uniknaé skutkow
krytyczno$ci i promieniowania oraz aby zminimalizowaé zagrozenie
toksyczne. Inne procesy obejmuja fluorowanie szczawianu plutonu lub
nadtlenku plutonu, a nastepnie redukcje do metalu.

0C001

,Uran naturalny” lub ,uran zubozZony” lub tor w postaci metalu, stopu,
zwiazku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny material zawierajacy
jeden lub wigcej z powyzszych materiatow.

Uwaga: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolg:
a. czterech gramow lub mniejszej ilosci ,,uranu naturalnego” Ilub

,uranu zubozonego”, jezeli znajduje si¢ on w czujnikach instru-
mentow pomiarowych;

b. ,,uranu zubozonego” specjalnie wyprodukowanego z przeznacze-
niem do wyrobu nastgpujgcych produktow cywilnych spoza dzie-
dziny jgdrowej:

TLA.1.1

1.1. ,,Material wyjSciowy*

Okreslenie ,materiat wyjSciowy” oznacza uran zawierajagcy mieszaning
izotopéw wystepujacych w naturze; uran ubogi w izotop 235; tor; kazdy
z wyzej wymienionych materialdw w postaci metali, stopow, zwiazkoéw
chemicznych lub koncentratow; kazdy inny material zawierajacy jeden lub
wigcej sposrod wyzej wymienionych sktadnikéw o stopniu koncentracji okre-
$lanym co pewien czas przez Radg¢ Zarzadzajacych; oraz wszelkie inne mate-
rialy, ktore Rada Zarzadzajacych okresla co pewien czas.
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1. oston;

2. wypelnien,

3. balastow o masie nieprzekraczajqcej 100 kg;

4. przeciwwag o masie nieprzekraczajgcej 100 kg;
c. stopow zawierajqcych mniej niz 5 % toru;

d. produktow ceramicznych zawierajqcych tor, ale wykonanych do
zastosowan poza dziedzing jgdrowgq.

0C002

»Specjalne materialy rozszczepialne®.

Uwaga: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolg czterech , gramow efektyw-
nych* lub mniejszej ilosci w przypadku ich stosowania w czujnikach
instrumentow pomiarowych.

TLA.1.2

1.2. ,,Specjalne materialy rozszczepialne“

(i) Okreslenie ,,specjalne materialy rozszczepialne™ oznacza pluton 239; uran
233; ,,uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233”; wszelkie materialy zawie-
rajace jeden lub wigcej wymienionych izotopow; oraz wszelkie inne mate-
rialy rozszczepialne, ktore Rada Zarzadzajacych okresla co pewien czas;
okreslenie ,,specjalne materialy rozszczepialne” nie obejmuje jednak mate-
rialtow wyjsciowych.

(i1) Okreslenie ,,uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233 oznacza uran zawie-
rajacy izotopy 235 lub 233 albo oba te izotopy w takich ilosciach, ze
wspotczynnik wzbogacenia izotopu 238 w sume tych izotopow jest
wigkszy anizeli spotykany w przyrodzie wspolczynnik wzbogacenia
izotopu 238 w izotop 235.

Jednak do celéw niniejszych wytycznych nie s3 uwzglednione produkty

wyszczegolnione w lit. a) ponizej oraz wywoz materialu wyjsciowego lub

specjalnych materiatow rozszczepialnych do danego kraju bedacego odbiorca

w okresie 12 miesiecy ponizej wartoSci granicznych okreslonych w lit. b)

ponizej:

a) pluton o koncentracji izotopowej plutonu 238 przekraczajacej 80 %.

specjalne materialy rozszczepialne uzywane w ilosciach mierzonych
gramami lub mniejszych jako elementy czute w przyrzadach; oraz

material wyjsciowy, co do ktorego rzad upewnit si¢, ze bedzie wykorzy-
stywany wylacznie do dziatan niejadrowych, takich jak produkcja stopow
lub produktéw ceramicznych;
b) specjalne materialy rozszczepialne 50 gramoéw efektywnych;
uran naturalny 500 kilogramows;
uran zubozony 1 000 kilograméw; oraz

tor 1 000 kilogramow.
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0C003 Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwigzki deuteru oraz ich miesza- TLB2.1 2.1. Deuter i ci¢zka woda
niny i roztwory, w ktdrych stosunek liczby atomoéw deuteru do atomow
wodoru jest wigkszy niz 1:5 000. Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwiazki deuteru, w ktorych
stosunek atoméw deuteru do atoméw wodoru przekracza 1:5 000, przezna-
czone do wykorzystania w reaktorze jadrowym zdefiniowanym w pkt 1.1
powyzej, w ilosci przekraczajacej 200 kg atoméw deuteru w ciggu dowolnego
12-miesigcznego okresu w dowolnym kraju bgdacym odbiorca.
0C004 Grafit o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czgsci na milion ,,ckwiwalentu TLB2.2 2.2. Grafit klasy jadrowej

boru” oraz gestosci wiekszej niz 1,50 g/em® przeznaczony do zastosowania
w ,,reaktorach jadrowych”, w ilosciach przekraczajacych 1 kg.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C107.

Uwaga 1: Dla celéw kontroli wywozu wilasciwe organy panstwa czlonkow-
skiego, w ktorym eksporter ma swojg siedzibe, stwierdzq, czy
wywoz grafitu spelniajgcego powyzsze specyfikacje ma na celu
zastosowanie w ,,reaktorach jgdrowych”.

Uwaga 2: W pozycji 0C004 ,,ekwiwalent boru” (BE) zdefiniowany jest jako
suma BE; dla domieszek (z pominieciem BE_,.p,, dla wegla,
poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszke) z uwzglednieniem

boru, gdzie:
BE; (ppm) = CF x stgzenie pierwiastka Z okreslane w ppm (czesciach na
milion)
. . B . o oz4s
gdzie CF jest wspolczynnikiem przeliczeniowym = <
opAdz

zas og i oz sq przekrojami czynnymi na wychwyt neutronow termicznych
(w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka
Z; a Ag i Az sq masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pier-
wiastka Z.

Grafit o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czesci na milion ekwiwalentu boru
oraz gestosci wickszej niz 1,50 g/em® przeznaczony do zastosowania w reak-
torach jadrowych zdefiniowanych w pkt 1.1 powyzej w ilosciach przekracza-
jacych 1 kg.

NOTA WYJASNIAJACA:

Do celow kontroli wywozu rzad ustala, czy wywoz grafitu spehiajacego
powyzsze specyfikacje ma na celu uzytkowanie w reaktorach jadrowych.

Ekwiwalent boru (BE) moze zosta¢ okreslony doswiadczalnie lub jest obli-
czany jako suma BE, dla domieszek (z pominigciem BE .0, dla wegla,
poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszk¢) z uwzglednieniem boru,
gdzie:

BE, (ppm) = CF x stezenie pierwiastka Z okre$lane w ppm (czgSciach na
milion);
CF jest wspolczynnikiem przeliczeniowym: (o, X Ag) podzielone przez (cp X

Ay);

op 1 6, sa przekrojami czynnymi na wychwyt neutronéw termicznych (w barnach)
odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z; a Ag i A, sa
masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.
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0C005

Specjalnie wzbogacone zwiazki lub proszki do wyrobu przegrod do dyfuzji
gazowej, odporne na korozyjne dziatanie UFg4 (np. nikiel lub stop zawierajacy
60 % wagowych lub wigcej niklu, tlenek glinu i catkowicie fluorowane poli-
mery weglowodorowe) o procentowym stopniu czystoSci w  proporcji
wagowe] 99,9 % lub wigcej 1 $redniej wielkosci czastek ponizej 10 pm,
mierzonej wedtug normy Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego
(ASTM) B330 i wysokim stopniu jednorodnosci wymiarowej czastek.

TLB5.3.1b

Przegrody do dyfuzji gazowej i materiaty stosowane w przegrodach

b) Zwiazki lub proszki specjalnie opracowane do wytwarzania takich filtrow.

Takie zwiazki lub proszki obejmuja nikiel lub stopy zawierajace 60 % lub
wigcej niklu, tlenek glinu lub odporne na dziatanie UFg4 catkowicie fluorowane
polimery weglowodorowe o stopniu czystosci wagowo 99,9 % lub wigceej,
o wielkosci czastek ponizej 10 um oraz o wysokim stopniu jednorodno$ci
wymiarowej czastek, ktore przystosowano specjalnie do wytwarzania przegrod
do dyfuzji gazowe;j.

0ODO001

T* ,,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przezna-
czeniem do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” towarow wymienio-
nych w tej kategorii.

*

I\

TLB*

<

,,Oprogramowanie” oznacza zbior jednego lub wigkszej liczby ,,programow’
lub ,,mikroprogramow®, utrwalony na dowolnym materialnym no$niku.
,,pomoc techniczna” moze przybiera¢ takie formy jak instruktaz, umiejetnosci,
szkolenie, wiedza praktyczna, ustugi konsultacyjne.

0E001

T* ,,Technologie” zgodnie z uwaga do technologii jadrowej shuzace do ,,roz-
woju®, ,,produkcji* lub ,,uzytkowania“ towaréw wymienionych w tej katego-
rii.

r*

v

TLB*

,,Technologia” oznacza konkretne informacje niezbgdne do ,,rozwoju®, ,,pro-
dukcji lub ,,uzytkowania“ dowolnego produktu umieszczonego na liscie.
Informacje te maja postac ,,danych technologicznych” lub ,,pomocy technicz-

95

nej

(") Kody pozycji oznaczone ,,TLB” odnosza si¢ do pozycji wymienionych w zalaczniku B do czgsci 1 listy progowej Grupy Dostawcow Jadrowych. Kody pozycji oznaczone ,,TLA” odnosza si¢ do pozycji
wymienionych w zataczniku A do czgsci 1 listy progowej Grupy Dostawcow Jadrowych. Kody pozycji nieoznaczone ani ,,TLB*, ani ,,TLA” odnosza si¢ do pozycji wymienionych w wykazie produktow
podwdjnego zastosowania Grupy Dostawcow Jadrowych, o ktorych mowa w kategoriach 1, 2 1 6.
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KATEGORIA 1 — MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

1A Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajagcym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

1A007

b. Nastgpujace zaptonniki elektryczne:
1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych (EBW);
3. zaptonniki udarowe;

4. eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI).

Uwagi techniczne:

1. Zamiast stowa detonator uzywa sie czasami stowa inicjator lub zaptonnik.

2. Do celow pozycji 14007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzys-
tujq mate przewodniki elektryczne (mostki, polgczenia mostkowe lub folie)
gwaltownie odparowujgce po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysoko-
pradowych impulsow elektrycznych. W przypadku zaptonnikow nieudaro-
wych wybuchajqcy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknigciu
sie z kruszgcym materiatem wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan
pentaerytrytu,).

3. W zaplonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elek-
trycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczeling, a jego uderzenie
w material wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng. W niektorych przy-
padkach bijnik napedzany jest sitami magnetycznymi. Termin detonator
w postaci folii eksplodujgcej moze odnosic sie zarowno do detonatorow
typu EB, jak i udarowych.

6.A.1.

Nastepujace detonatory 1 wielopunktowe systemy inicjujace:
a. nastgpujace zaptonniki elektryczne:

1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);

2. eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych (EBW);
3. zaplonniki udarowe;
4

. eksplodujace zaptonniki foliowe (EFT).

1A007

Nastgpujace wyposazenie i urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu
inicjowania fadunkoéw oraz urzadzen zawierajacych ,,materialy energetyczne”
za pomocg $rodkow elektrycznych:

6.A.2.

Nastepujace instalacje zaptonowe i rownowazne generatory impulsow wyso-
kopradowych:

a. zestawy zaptonowe do zaptonnikow (zapalniki, zaptonniki), w tym zestawy
zaptonowe uruchamiane elektronicznie, eksplozyjnie i optycznie, zaprojek-
towane do uruchamiania kontrolowanych zaptonnikow wielokrotnych
wymienionych w pozycji 6.A.1.
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N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 3A229 1 3A232.

a. zestawy zaplonowe do detonatoréw, zaprojektowane do detonatorow
wymienionych w pozycji 1A007.b.

1A202 Elementy kompozytowe, inne niz wymienione w pozycji 1A002, w postaci 2.A3. Elementy kompozytowe w postaci rur, posiadajace obie nastgpujace cechy:
rur i majce obie z nastepujacych cech: a. s$rednicg wewngtrzna od 75 do 400 mm; oraz
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 9A010 T 9A110. . . . .
© OZYCIE 9ADI0T 9AT10 b. sa wykonane z jednego z ,,materialdw widknistych lub wiokienkowych”
a. srednicg wewnetrzng od 75 mm do 400 mm; oraz okreslonych w pozycji 2.C.7.a. lub z materialow weglowych okreslonych
b. sa wykonane z jednego z ,materiatdw wioknistych lub wiokienkowych” w pozycji 2.C.7.c
wymienionych w pozycji 1C010.a, 1C010.b lub 1C210.a lub z materialow
weglowych wyspecyfikowanych w pozycji 1C210.c.
1A225 Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspo- 2.A2. Katalizatory platynowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wspo-
magania reakcji wymiany izotopéw wodoru pomigdzy wodorem a woda magania reakcji wymiany izotopéw wodoru pomigdzy wodorem a woda
w celu separacji trytu z cigzkiej wody lub w celu produkcji cigzkiej wody. w celu separacji trytu z cigzkiej wody lub w celu produkeji cigzkiej wody.
1A226 Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, 4.A.1. Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej,
majace obydwie z nastepujacych cech: majace obydwie z nastgpujacych cech:
a. sa wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla a. wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigk-
zwickszenia nasigkliwosci; oraz szenia zwilzalno$ci; oraz
b. sa przeznaczone do stosowania w prozniowych wiezach destylacyjnych. b. przeznaczone do stosowania w prozniowych wiezach destylacyjnych.
1A227 Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla otowiowego 1.A.1. Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkta otowiowego

lub podobnych materialow), majace wszystkie z nastepujacych cech, oraz
specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a. powierzchnie w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m?;
b. gestodé powyzej 3 g/em’; oraz
c. grubo$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 14227 termin , obszar nieradioaktywny” oznacza pole
widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najnizszym
w danym zastosowaniu.

lub podobnych materialow), majace wszystkie z nizej wymienionych cech,
oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a. powierzchnie w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m?;
b. gestodé powyzej 3 g/em’; oraz
c. grubo$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1.A.1.a. termin , obszar nieradioaktywny” oznacza pole
widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najnizszym
w danym zastosowaniu.
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1B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czg$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

1B201 Nastgpujace maszyny do nawijania wiokien i zwigzane z nimi wyposazenie, 3.B.4. Maszyny nawojowe do widkien i powigzane z nimi wyposazenie:
inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 1B001 lub 1B101: . 1 . . . .
a. maszyny nawojowe do wiokien, majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. maszyny do nawijania wiokien, majace wszystkie z nastgpujacych cech: 1. koordynacje i programowanie ruchéw zwigzanych z ustawianiem,
1. koordynacj¢ i programowanie ruchow zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wiokien, w dwoch lub wigcej osiach;
owijaniem i nawijaniem wiokien, w dwoch lub wigcej osiach; 5 L . . . .
. sa specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow
2. sa specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow kompozytowych lub laminatow z ,,materiatow witdknistych lub wiokien-
kompozytowych lub laminatéw z ,materialow wioknistych lub kowych”; oraz
widkienkowych™; oraz 3. zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o $rednicy od 75 mm do
3. sg zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o $rednicy od 75 mm do 650 mm i dlugosci 300 mm lub wigkszej;
650 mm i dhugosci 300 mm lub wigkszej; b o . . . o i
. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania wiokien
b. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania wiokien wyszczegolnionych w pozycji 3.B.4.a.;
wyszczegolnionych w 1B201.a; _— . - e .
c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania wlokien wyszczegdlnionych
c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania wiokien wyszczegdlnionych w pozycji 3.B.4.a.
w 1B201.a.
1B225 Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250 3.B.1. Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250
gramoéw fluoru na godzing. gramo6w fluoru na godzing.
1B226 Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem 3.B.5. Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem do

do wspotpracy z jednym lub wieloma zrédtami jonéw zdolnymi do uzyskania
wigzki jonow o catkowitym natezeniu rzedu S0 mA lub wigce;.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje nastgpujgce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwalych;

b. ze zZrodtami i kolektorami jonow zaréwno w polu magnetycznym,
Jjak i w takich instalacjach, w ktorych zespoly te znajdujg si¢ na
zewnqtrz pola.

wspotpracy z jednym lub wieloma zrodtami jonéw zdolnymi do uzyskania
wigzki jonow o catkowitym nate¢zeniu rzedu 50 mA lub wigce;.

Uwagi:
1. Pozycja 3.B.5. obejmuje separatory zdolne do wzbogacania izotopow trwa-

tych oraz wzbogacania uranu.

N.B.: Separator zdolny do rozdzielania izotopéw otowiu o rdéznicy masy
wynoszacej jedng jednostkg masy jest samoistnie zdolny do wzboga-
cania izotopéw uranu o roéznicy masy wynoszacej trzy jednostki masy.

2. Pozycja 3.B.5. obejmuje separatory ze zrodtami i kolektorami jondéw
zarowno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktorych
zespoly te znajduja si¢ na zewnatrz pola.

Uwaga techniczna:

Pojedyncze zrodlo jonow o natezeniu 50 mA nie jest w stanie wytworzyé
wiecej niz 3 g rozdzielonego wysoko wzbogaconego uranu rocznie z surowca
o naturalnej liczebnosci.
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1B228 Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymie- 4.B.2. Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymie-
nione ponizej cechy: nione ponizej cechy:
a. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewngtrz- a. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewngtrz-
nych 35 K (- 238 °C) lub nizszych; nych 35 K (- 238 °C) lub nizszych;
b. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ciSnieniach wewngtrz- b. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach wewnetrznych
nych od 0,5 do 5 MPa; od 0,5 do 5 MPa;
c. skonstruowane: c. wykonane:
1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci 1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci
siarki i o wielko$ci ziarna austenitu 5 lub wigkszym wedlug norm siarki 1 o wielko$ci ziarna austenitu 5 lub wigkszym wedlug norm
ASTM (lub réwnowaznych); lub ASTM (lub réwnowaznych); lub
2. z materialow rownowaznych nadajacych si¢ zaré6wno do dziatan 2. z materialtow rownowaznych nadajacych si¢ zaréwno do dziatan
w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze H,-; oraz w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze H,-; oraz
d. o srednicach wewnetrznych 30 cm lub wiekszych i ,,dlugosciach efektyw- d. o $rednicach wewnetrznych 30 cm lub wigkszych i ,,dtugosciach efektyw-
nych” 4 m lub wigkszych. nych” 4 m lub wigkszych.
Uwaga techniczna: Uwaga techniczna:
W pozycji 1B228 ,,dlugosé¢ efektywna” oznacza aktywng wysokos¢ materiatu Termin ,,dlugos¢ efektywna” oznacza aktywng wysokos¢ materialu wypelnia-
wypelniajgcego w kolumnach z wypelnieniem Ilub aktywng wysokos¢ plyt Jjgcego w kolumnach z wypelnieniem lub aktywng wysokoS¢ piyt kontaktora
kontaktora wewnetrznego w kolumnach plytowych. wewnetrznego w kolumnach plytowych.
1B229 Nastgpujace kolumny poétkowe do wymiany typu woda-siarkowodér oraz 4B.1. Nastgpujace kolumny potkowe do wymiany typu woda-siarkowodor oraz

,.kontaktory wewnetrzne” do nich:
N.B.: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przygotowanych
do produkcji cigzkiej wody zob. 0B004.
a. kolumny potkowe do wymiany typu woda-siarkowodor, majace wszystkie
z nastgpujacych cech:
1. sa przeznaczone do pracy przy cisnieniu znamionowym 2 MPa lub
WYZSZym,;
2. sa wykonane z drobnoziarnistej stali weglowej o wielko$ci ziarna 5 lub
wickszym wedlug norm ASTM (lub réwnowaznych); oraz
3. maja $rednice 1,8 m lub wigksza;
b. ,kontaktory wewngtrzne” dla kolumn potkowych do wymiany typu woda-
siarkowodor zdefiniowanych w pozycji 1B229.a.

,, Kontaktory wewnetrzne” w kolumnach sq segmentowymi potkami o zespo-
towej Srednicy roboczej 1,8 m lub wigkszej, skonstruowanymi w sposob ulat-
wiajqgcy kontakt czynnikéw w przeplywie przeciwprgdowym, wykonanymi ze
stali nierdzewnej o zawartosci wegla 0,03 % lub mniejszej. Mogg one miec¢
postac polek sitowych, potek zaworowych, potek dzwonowych lub rusztowych.

kontaktory wewngtrzne do nich:
N.B.: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przygotowanych
do produkcji cigzkiej wody zob. INFCIRC/254/Part 1 (ze zmianami).
a. kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor, majace wszystkie
z nastgpujacych cech:
1. przeznaczone do pracy przy ciSnieniu znamionowym 2 MPa lub
WyZszym,
2. wykonane z drobnoziarnistej stali weglowej o wielkosci ziarna austenitu
5 lub wigkszym wedlug norm ASTM (lub réwnowaznych); oraz
3. o $rednicy 1,8 m lub wigkszej;
b. ,.kontaktory wewnetrzne” dla kolumn potkowych do wymiany typu woda-
siarkowodér zdefiniowanych w pozycji 4.B.1.a.
Uwaga techniczna:
Kontaktory wewnetrzne w kolumnach sg segmentowymi potkami o $rednicy
roboczej po zmontowaniu 1,8 m lub wigkszej; sa zaprojektowane tak, aby
utatwia¢ kontakt czynnikow w przeptywie przeciwprgdowym, i wykonane
ze stali nierdzewnej o zawartosci wegla 0,03 % lub mniejszej. Moga one
mie¢ postac potek sitowych, potek zaworowych, potek dzwonowych lub rusz-
towych.
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1B230 Pompy do przettaczania roztworéw katalizatora z amidku potasu rozcienczo- 4.A2. Pompy do przettaczania roztworéw katalizatora z amidku potasu rozciefnczo-
nego lub stezonego w cieklym amoniaku (KNH,/NH;), posiadajace nego lub stgzonego w cieklym amoniaku (KNH,/NHj3), posiadajace wszystkie
wszystkie wymienione ponizej cechy: wymienione ponizej cechy:
a. szczelnos¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte); a. szczelno$¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b. wydajnos¢ powyzej 8,5 m*/godz.; oraz b. wydajnos¢ powyzej 8,5 m*/godz.; oraz
c¢. nadajace si¢ do: ¢. jedna z wymienionych ponizej cech:

1. w przypadku stezonych roztworéw amidku potasu (1 % lub powyzej) — 1. w przypadku stezonych roztworow amidku potasu (1 % lub powyzej) —
cisnienie robocze 1,5-60 MPa; lub ci$nienie robocze 1,5-60 MPa; lub

2. rozcienczonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) — ci$nienie 2. rozcienczonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) — ci$nienie
robocze 20-60 MPa. robocze 20-60 MPa.

1B231 Nastgpujace urzadzenia i instalacje do obrobki trytu lub ich podzespoty: 2.B.1. Nastgpujace obiekty lub zaktady obrobki trytu i wyposazenie do nich:
a. urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stgzania a. urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, st¢zania
trytu lub manipulowania trytem; trytu lub manipulowania trytem;
b. nastgpujace urzadzenia dla instalacji lub fabryk trytu: b. nastgpujacy sprzet dla obiektow lub zaktadow obrobki trytu:

1. urzadzenia do chtodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do 1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chtodzenia do
temperatury 23 K (— 250 °C) lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania temperatury 23 K (— 250 °C) lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania
ciepta powyzej 150 W; ciepta powyzej 150 watow;

2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopéw wodoru za 2. uklady do przechowywania lub oczyszczania izotopoéw wodoru wyko-
pomoca wodorkow metali jako s$rodkow do magazynowania lub rzystujace wodorki metali jako $rodki do magazynowania lub oczysz-
oczyszczania. czania.

1B232 Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majace obie 4.A3. Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majace obie

z wymienionych nizej cech:

a. zaprojektowane do dziatania przy temperaturze wylotowej 35K
(= 238 °C) lub nizszej; oraz

b. posiadajace przepustowo$¢ wodoru wigksza lub réwng 1 000 kg/h.

z wymienionych nizej cech:

a. zaprojektowane do dzialania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K
(= 238 °C) lub nizszej; oraz

b. posiadajace przepustowo$¢ wodoru wigksza lub réwng 1 000 kg/h.
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1B233 Nastgpujace urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu oraz ich uktady 2.B.2. Nastepujace obiekty lub zaklady rozdzielania izotopow litu oraz uktady
i podzespoty do nich: i wyposazenie do nich:
a. urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu; N.B.: Niektore rodzaje wyposazenia i niektore czgéci sktadowe do rozdzie-
lania izotopow litu przeznaczone do procesu rozdzielania plazmowego
b. nastgpujace podzespoly do separacji izotopéw litu w oparciu o proces sa rowniez bezposrednio stosowane do rozdzielania izotopéw uranu i sg
amalgamacji litu i rteci: objete kontrola na podstawie INFCIRC/254 czg$¢ 1 (ze zmianami).
1. kolumny z wypelnieniem do wymiany cieczowo-cieczowe] specjalnie a. obiekty lub zaklady rozdzielania izotopow litu;
zaprojektowane do amalgamatow litu;
b. nastgpujace wyposazenie do rozdzielania izotopoéw litu w oparciu o proces
2. pompy do pompowania rteci lub amalgamatu litu; amalgamacji litu i rteci:
3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu; 1. kolumny z wypehieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie
zaprojektowane do amalgamatow litu;
4. aparaty wyparne do zageszczonych roztworéw wodorotlenku litu;
2. pompy do pompowania amalgamatu rtgciowego lub amalgamatu lito-
c. uktady wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopow wego;
litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy;
3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litowego;
d. uktady wymiany chemicznej (wykorzystujace etery kronowe, kryptandy
lub etery lariatowe) specjalnie zaprojektowane do separacji izotopow litu 4. aparaty wyparne do zageszczonych roztworéow wodorotlenku litu;
oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

c. uktady wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do rozdzielania
izotopow litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci sktadowe;

d. uktady wymiany chemicznej (wykorzystujace etery koronowe, kryptandy
lub etery lariatowe) specjalnie zaprojektowane do rozdzielania izotopow
litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci sktadowe.

1B234 Pojemniki do materiatbw wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne 5.B.7. Pojemniki do materiatow wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne

urzadzenia zaprojektowane do testowania materiatbw wybuchowych lub urza-
dzen wybuchowych, majace obie ponizsze cechy:

urzadzenia zaprojektowane do testowania materiatbw wybuchowych lub urza-
dzen wybuchowych, majace obie ponizsze cechy:

a. zaprojektowane do catkowitego przyjecia wybuchu réwnowaznego 2 kg
TNT lub wigcej; oraz
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N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a. sa zaprojektowane do catkowitego przyjecia wybuchu rownowaznego 2 kg
TNT lub wigcej: oraz

b. majg elementy konstrukcyjne lub cechy, ktore umozliwiaja przekazywanie
danych diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub
z opOznieniem.

b. maja elementy lub cechy projektowe, ktore umozliwiaja przekazywanie
danych diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub
z opOznieniem.

1C Materialy

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

1C202 Stopy, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1C002.b.3. lub .b.4., takie jak: 2.C.1. Stopy glinu posiadajace obie nastgpujace cechy:
a. stopy glinu posiadajace obydwie wyszczegodlnione nizej cechy: a. ,,zdolne do” osiagnigcia wytrzymatosci na rozcigganie wigkszej lub rownej
460 MPa w temperaturze 293 K (20 °C);
1. ,,zdolne do” osiagnigcia wytrzymalosci na rozciaganie wigkszej lub
réwnej 460 MPa w temperaturze 293 K (20 °C); oraz b. oraz b. posiadajace postac rur lub litych elementow cylindrycznych (w tym
odkuwek) o $rednicy zewnetrznej powyzej 75 mm.
2. posiadajace posta¢ rur lub litych elementow cylindrycznych (w tym
odkuwek) o $rednicy zewnetrznej powyzej 75 mm; Uwaga techniczna:
W pozycji 2.C.1. wyrazenie ,,zdolne do” obejmuje stopy glinu przed obrobka
cieplng lub po obrobce cieplne;.
1C202 b. stopy tytanu posiadajace obydwie wyszczegdlnione nizej cechy: 2.C.13. Stopy tytanu posiadajace obie nastepujace cechy:

1. ,,zdolne do” osiagnigcia wytrzymalosci na rozcigganie wigkszej lub
rownej 900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C); oraz

2. posiadajgce posta¢ rur lub litych elementéw cylindrycznych (w tym
odkuwek) o $rednicy zewnetrznej powyzej 75 mm.

Uwaga techniczna:

Okreslenie stopy ,,zdolne do” obejmuje stopy przed obrébkq cieplng lub po
obrébce cieplnej.

a. ,,zdolne do” osiggnigcia wytrzymatosci na rozcigganie wigkszej lub rownej
900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C);

posiadajace postac rur lub litych elementow cylindrycznych (w tym odkuwek)
o srednicy zewngtrznej powyzej 75 mm.

Uwaga techniczna:

W pozycji 2.C.13. wyrazenie ,zdolne do” obejmuje stopy tytanu przed
obrobka cieplng lub po obrobcee cieplne;.
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1C210

.Materialy wiokniste lub wiokienkowe” lub prepregi, inne niz wyszczegoél-
nione w pozycji 1C010.a, b lub e, takie jak:

a. weglowe lub aramidowe ,,materialy wiokniste lub wlokienkowe” posiada-
jace ktorakolwiek z nizej wyszczegolnionych cech:

1. ,modut whasciwy” wickszy lub réwny 12,7 x 10° m; lub

2. ,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” wigksza lub réwna 23,5 x
10% m;

Uwaga: Pozycja 1C210.a nie obejmuje kontrolg aramidowych , materiatow
wioknistych lub wiokienkowych”, zawierajqgcych wagowo 0,25 % lub
wiecej dowolnego modyfikatora powierzchni wilokien opartego na
estrach.

b. szklane ,materialy wiokniste lub wiokienkowe” posiadajace obydwie
z nizej wyszczegdlnionych cech:

1. ,modul wiasciwy” wigkszy lub rowny 3,18 x 10° m; oraz

2. ,,wytrzymalos’,c’ wlasciwa na rozcigganie” wigksza lub réwna 7,62 x
10" m;

c. termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ,,przedze”, ,rowingi”,
,kable” lub ,taSmy” o szerokosci nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi),
wykonane z weglowych lub szklanych ,materialow widknistych lub
wilokienkowych” wyszczegolnionych w pozycji 1C210.a lub b.

Uwaga techniczna:
Zywice tworzq matryce kompozytow.
Uwaga: W pozycji 1C210 pojecie , materialy widkniste lub wilokienkowe”

ogranicza sie do cigglych ,,widkien elementarnych”, , przedz”,
, rowingow”, , kabli” lub , tasm”.

2.C7.a

2.C.7b

2.C7.¢c

Nastepujace ,,materialy wiokniste lub wiokienkowe™ oraz prepregi:

a. weglowe lub aramidowe ,,materiaty wiokniste lub wiokienkowe” posiada-
jace ktorakolwiek z nizej wyszczegdlnionych cech:

1. ,modut whsciwy” wickszy lub rowny 12,7 x 10° m; lub

2. ,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” wigksza lub rowna 23,5 x
10* m;

Uwaga: Pozycja 2.C.7. nie obejmuje kontrolg aramidowych , materialow
wioknistych lub wildokienkowych”, zawierajacych wagowo 0,25 %
lub wigcej dowolnego modyfikatora powierzchni wiokien opartego
na estrach.

szklane ,,materiatly wiokniste lub wiokienkowe” posiadajace obydwie z nizej
wyszczegolnionych cech:

1. ,,modut whasciwy” wickszy lub rowny 3,18 x 10° m; oraz

2. ,wytrzymato$¢ whasciwa na rozcigganie” wigksza lub réwna 7,62 x 10* m;

c. termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ,,przedze”, ,rowingi”,
kable” lub ,tasmy” o szeroko$ci nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi),
wykonane z weglowych lub szklanych ,materialéw wloknistych lub
wilokienkowych”  wyszczegdlnionych w  pozycji 2.C.7.a. lub pozycji
2.C.7.b.

Uwaga techniczna:
Matryce kompozytéw tworzy zywica.
Uwagi techniczne:

1. W pozycji 2.C.7. ,Modut whasciwy” oznacza modut Younga w N/ m?
podzielony przez cigzar wlasciwy w N/m?, mierzony w temperaturze
296+ 2K (23 £ 2°C) i przy wilgotnosci wzglednej 50 + 5 %.

2. W pozycji 2.C.7. ,,Wytrzymato$¢ wlasciwa na rozciaganie” oznacza
wytrzymato$¢ na rozciaganie w N/m? podzielong przez ciezar wiasciwy
w N/m’, mierzong w temperaturze 296 = 2 K (23 + 2°C) i przy wilgot-
nosci wzglednej 50 = 5 %.
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1C216 Stal maraging, inna niz wyszczegdlniona w pozycji 1C116, ,zdolna do” 2.C.11. Stal maraging ,.zdolna do” osiagania wytrzymato$ci na rozcigganie rownej
osiggania wytrzymatosci na rozcigganie wigkszej lub réwnej 1950 MPa, 1 950 MPa lub wigkszej w temperaturze 293 K (20 °C).
w temperaturze 293 K (20 °C).
Uwaga: Pozycja 2.C.11. nie obejmuje kontrola form, w ktorych wszystkie
Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontrolg form, w ktorych wszystkie wymiary liniowe sa mniejsze niz lub réwne 75 mm.
wymiary liniowe sq mniejsze niz lub rowne 75 mm. )
Uwaga techniczna:
Uwaga techniczna: B ) o )
W pozycji 2.C.11. wyrazenie ,zdolna do” obejmuje stal maraging przed
Okreslenie stal maraging ,,zdolna do” obejmuje stal maraging przed obrobka cieplng lub po obrdbcee cieplne;.
obrobkq cieplng lub po obrobce cieplnej.
1C225 Bor wzbogacony izotopem boru-10 (‘°B) w stopniu wickszym niz jego 2.CA4. Bor wzbogacony izotopem boru-10 ('°B) w stopniu wigkszym niz jego natu-
naturalna liczebno$¢ izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, zwiazki ralna liczebnos$¢ izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, zwiazki i mieszaniny
i mieszaniny zawierajgce bor, wyroby oraz ziom lub odpady powstate zawierajgce bor, wyroby oraz ztlom lub odpady powstale z wyzej wymienio-
z wyzej wymienionych. nych.
Uwaga: W pozycji 1C225 mieszaniny zawierajgce bor obejmujqg materiaty Uwaga: W pozycji 2.C.4. mieszaniny zawierajagce bor obejmuja materiaty
obcigzone borem. obcigzone borem.
Uwaga techniczna: Uwaga techniczna:
Naturalna liczebnosé izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (ato- Naturalna liczebnos$¢ izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (ato-
mowo 20 %). mowo 20 %).
1C226 Wolfram, weglik wolframu oraz stopy zawierajace wagowo powyzej 90 % 2.C.14. Wolfram, weglik wolframu oraz stopy zawierajace wagowo powyzej 90 %

wolframu, inne niz wymienione w pozycji 1C117, posiadajace obydwie
z nizej wyszczegblnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (tacznie z segmen-
tami cylindrycznymi) o S$rednicy wewngtrznej od 100 do 300 mm;
oraz

b. masa wigksza niz 20 kg.

Uwaga: Pozycja 1C226 nie obejmuje kontrolg wyrobow specjalnie zaprojek-
towanych jako odwazniki lub kolimatory promieniowania gamma.

wolframu, posiadajace obie nastgpujace cechy:
a. posiadajace posta¢ form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (lacznie

z segmentami cylindrycznymi) o $rednicy wewngtrznej od 100 do 300 mm;
oraz

b. masa wigksza niz 20 kg.

Uwaga: Pozycja 2.C.14. nie obejmuje kontrola wyroboéw specjalnie zaprojek-
towanych jako odwazniki lub kolimatory promieniowania gamma.
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1C227 Wapn posiadajacy obydwie z nizej wyszczegolnionych cech: 2.C.5. Wapn posiadajacy obie nastgpujace cechy:
a. zawartos¢ wagowa zanieczyszczen metalami ro6znymi od magnezu ponizej a. zawartos¢ wagowa zanieczyszczen metalami réoznymi od magnezu ponizej
1 000 czgsci na milion; oraz 1 000 czgsci na milion; oraz
b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czg¢$ci na milion. b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czg¢$ci na milion.
1C228 Magnez posiadajacy obydwie z nizej wyszczegolnionych cech: 2.C.10. Magnez posiadajacy obie nastgpujace cechy:
a. zawartos¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od wapnia ponizej a. zawartos¢ wagowa zanieczyszczen metalami innymi niz wapn ponizej 200
200 czgsci na milion; oraz czesci na milion; oraz
b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czgsci na milion. b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czgsci na milion.
1C229 Bizmut posiadajacy obydwie z nizej wyszczegolnionych cech: 2.C3. Bizmut posiadajacy obie nastgpujace cechy:
a. czysto$¢ wagowa wigksza niz lub réwna 99,99 %; oraz a. czystos¢ wagowa wigksza niz lub réwna 99,99 %; oraz
b. zawarto$¢ wagowa srebra ponizej 10 czesci na milion. b. zawarto$¢ wagowa srebra ponizej 10 czesci na milion.
1C230 Beryl metaliczny, stopy zawierajace wagowo wigcej niz 50 % berylu, zwiazki 2.C2. Beryl metaliczny, stopy zawierajace wagowo wigcej niz 50 % berylu, zwiazki

berylu, wyroby oraz ztom i odpady powstate z wyzej wymienionych, inne
niz wyszczegélnione w wykazie uzbrojenia.

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
Uwaga: Pozycja 1C230 nie obejmuje kontrolg:

a. metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urzqdzen
wiertniczych,

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub polprzetworzonej,
zaprojektowanych specjalnie do elementow zespolow elektronicz-
nych lub jako podioza do obwodow elektronicznych;

c. berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragdow Ilub
akwamarynow.

berylu, wyroby oraz ztom lub odpady powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 2.C.2. nie obejmuje kontrola:

a. metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urzadzen
wiertniczych;

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub polprzetworzonej,
specjalnie zaprojektowanych do czgsci sktadowych zespotow elek-
tronicznych lub jako podtoza do obwodow elektronicznych;

c. berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragdéw lub
akwamarynow.
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1C231 Hafn metaliczny, stopy oraz zwiazki hafhu zawierajace wagowo wigcej niz 2.C.8. Hafn metaliczny, stopy oraz zwiazki hafhu zawierajace wagowo wigcej niz
60 % hafnu, wyroby oraz ztom i odpady z powstate z wyzej wymienionych. 60 % hafnu, wyroby oraz ztom lub odpady powstale z wyzej wymienionych.
1C232 Hel-3 (*He), mieszaniny zawierajace hel-3 oraz wyroby lub urzadzenia 2.C.18. Hel-3 (*He), mieszaniny zawierajace hel-3 oraz wyroby lub urzadzenia zawie-
zawierajace dowolne z wyzej wymienionych substancji. rajace dowolne z wyzej wymienionych substancji.
Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontrolqg wyrobow lub urzgdzen zawie- Uwaga: Pozycja 2.C.18. nie obejmuje kontrola wyroboéw lub urzadzen zawie-
rajgcych mniej niz 1 g helu-3. rajacych mniej niz 1 g helu-3.
1C233 Lit wzbogacony izotopem litu-6 (6Li) w stopniu wigkszym niz naturalna 2.C9. Lit wzbogacony izotopem litu-6 ¢ L w stopniu wigkszym niz naturalna
liczebno$¢ izotopowa oraz produkty lub urzadzenia zawierajagce wzbogacony liczebno$¢ izotopowa oraz produkty lub urzadzenia zawierajace wzbogacony
lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszaniny zawierajace lit, lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszaniny zawierajace lit,
wyroby oraz ztom lub odpady powstate z wyzej wymienionych. wyroby oraz ztom lub odpady powstale z wyzej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolg dozymetrow termoluminescen- Uwaga: Pozycja 2.C.9. nie obejmuje kontrola dozymetrow termoluminescen-
cyjnych. cyjnych.
Uwaga_techniczna: Uwaga techniczna:
Naturalna liczebnosé izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo Naturalna liczebnos$¢ izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo
7,5 %). 7,5 %).
1C234 Cyrkon z zawarto$cia wagowa hafnu mniejsza niz 1 czg$¢ hafhu do 500 2.C.15. Cyrkon z zawartosciag wagowa hafnu mniejsza niz 1 czg$¢ hafnu do 500 czgsci
czgéci cyrkonu, taki jak: metal, stopy zawierajagce wagowo ponad 50 % cyrkonu, taki jak: metal, stopy zawierajace wagowo ponad 50 % cyrkonu,
cyrkonu, zwiazki, wyroby oraz ztom lub odpady powstale z wyzej wymie- zwigzki, wyroby oraz ztom lub odpady powstale z wyzej wymienionych.
nionych, inne niz wyszczegolnione w pozycji 0A001.1.
Uwaga: Pozycja 2.C.15. nie obejmuje kontrola cyrkonu w postaci folii
Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontrolg cyrkonu w postaci folii o grubosci mniejszej lub rownej 0,10 mm.
o grubosci mniejszej lub rownej 0,10 mm.
1C235 Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktorych stosunek atomow 2.C.17. Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktorych stosunck atomow

trytu do wodoru przewyzsza 1 czes¢ na 1 000, oraz wyroby lub urzadzenia
zawierajace te materiaty.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolq wyrobow lub urzgdzen zawie-
rajgeych mniej niz 1,48 x 10° GBq (40 Ci) trytu.

trytu do atoméw wodoru przewyzsza 1 czg$¢ na 1000, oraz wyroby lub
urzadzenia zawierajace wyzej wymienione.

Uwaga: Pozycja 2.C.17. nie obejmuje kontrola wyrobow lub urzadzen zawie-
rajgcych mniej niz 1,48 x 10> GBq trytu.
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1C236

Radionuklidy do tworzenia zrédet neutronéow w oparciu o reakcj¢ czastek
alfa-neutron, inne niz wyszczegdlnione w pozycjach 0C001 i 1CO012.a,
w nastgpujacych postaciach:

a. pierwiastki;

b. zwigzki o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub rownej 37 GBq/kg (1
Ci/kg);

c. mieszaniny o catkowitej aktywnos$ci alfa wigkszej lub réwnej 37 GBq/kg
(1 Ci/kg);

d. wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione substancje.

Uwaga: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolg wyrobow Ilub urzqdzen
o aktywnosci alfa ponizej 3,7 GBq (100 mCi).

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C236 ,,radionuklidy” oznaczajq ktorekolwiek z ponizszych:
— aktyn-225 (Ac-225)
— aktyn-227 (Ac-227)
— kaliforn-253 (Cf-253)
— kiur-240 (Cm-240)
— kiur-241 (Cm-241)
— kiur-242 (Cm-242)
— kiur-243 (Cm-243)
— kiur-244 (Cm-244)
— einstein-253 (Es-253)
— einstein-254 (Es-254)
— gadolin-148 (Gd-148)
— pluton-236 (Pu-236)
— pluton-238 (Pu-238)
— polon-208 (Po-208)

2.C.19.

Nuklidy promieniotworcze do tworzenia zrodet neutronéw w oparciu o reakcje
czastek alfa-neutron:

Aktyn 225
Kiur 244
Polon 209
Aktyn 227
Einstein 253
Polon 210
Kaliforn 253
Einstein 254
Rad 223
Kiur 240
Gadolin 148
Tor 227
Kiur 241
Pluton 236
Tor 228
Kiur 242
Pluton 238
Uran 230
Kiur 243
Polon 208

Uran 232
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— polon-209 (Po-209)
— polon-210 (Po-210)
—rad-223 (Ra-223)
— tor-227 (Th-227)
— tor-228 (Th-228)
— uran-230 (U-230)
— uran-232 (U-232)

W nastgpujacych formach:

a. pierwiastki;

b. zwiazki o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub rownej 37 GBq/kg;

c. mieszaniny o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub rownej 37 GBq/kg;
d. wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione.

Uwaga: Pozycja 2.C.19. nie obejmuje kontrolg produktow lub urzadzen
zawierajacych mniej niz 3,7 GBq aktywnosci.

1C237 Rad-226 (**°Ra), stopy oraz zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad- 2.C.12. Rad-226 (**°Ra), stopy oraz zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad-
226, powstate z nich wyroby, oraz produkty i urzadzenia powstale z wyzej 226, powstate z nich wyroby, oraz produkty lub urzadzenia zawierajace
wymienionych. dowolny z wyzej wymienionych.
Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg: Uwaga: Pozycja 2.C.12. nie obejmuje kontrola:
a. aplikatoréw medycznych; a. aplikator6w medycznych;
b. wyrobow lub urzqdzen zawierajgcych mniej niz 0,37 GBq (10 b. produktow lub urzadzen zawierajacych mniej niz 0,37 GBq radu-
mCi) radu-226. 226.
1C238 Trifluorek chloru (CIF3). 2.C.6. Trifluorek chloru (CIF3).
1C239 Kruszace materialy wybuchowe, inne niz wymienione w wykazie uzbrojenia, 6.C.1.0 Wszelkie materialy wybuchowe o gestosci krystalicznej wickszej niz 1,8 g/cm?

substancje lub mieszaniny zawierajace wagowo wiegcej niz 2 % tych materia-
16w, o gestosci krystalicznej wickszej niz 1,8 g/em® i predkosci detonacii
powyzej 8 000 m/s.

i predkosci detonacji powyzej 8 000 m/s.
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1C240 Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny, inny niz wyszczego6lniony 2.C.16. Nastgpujacy proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny:
w pozycji 0C005, taki jak: L ) Lo . )
N.B.: Proszki niklu, ktore przystosowano specjalnie do wytwarzania przegrod
a. proszek niklu posiadajacy obydwie z nizej wymienionych cech: do dyfuzji gazowej zob. INFCIRC/254/czgs¢ 1 (ze zmianami).
1. czysto$§¢ niklowego skladnika wagowego wigksza niz lub rowna a. proszek niklu posiadajacy obie nastgpujace cechy:
99,0 %; oraz . . . .
’ 1. czystos¢ wagowa sktadnika niklowego wigksza niz lub réwna 99,0 %;
2. $rednia wielko$¢ czastek mniejsza niz 10 pm, mierzona wedlug normy oraz
B330 Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM); . . . . .
2. $rednia wielkos$¢ czastek mniejsza niz 10 pm, mierzona wedlug normy
b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialtdow wyszczegdlnionych B330 Amerykanskiego Stowarzyszenia Badan i Materialow (ASTM);
w pozycji 1C240.a. o . L 1
b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialdw wyszczegolnionych
Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg: w pozycji 2.C.16.a.
a. widkienkowych proszkéw niklu; Uwaga: Pozycja 2.C.16. nie obejmuje kontrola:
b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni a. wlokienkowych proszkéw niklu;
arkusza mniejszym lub rownym 1 000 cm?®. . . . .
b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni
Uwaga techniczna: arkusza mniejszym lub réownym 1 000 cm?.
Pozycja 1C240.b odnosi si¢ do porowatego metalu wyrabianego metodg Uwaga techniczna:
zageszczania lub  spiekania materiatow wyszczegolnionych w  pozycji . L .
1C240.a, celem otrzymania metalu z drobnymi porami, wzajemnie tqczqcymi Pozycja 2'4C'1,6'b', odq051 Sig _dO, porowategol metalu Wyrab‘a“?go metoda
sie w calosci struktury. zaggszcezania 1 spiekania materialow wyszczegdlnionych w pozycji 2.C.16.a.,
celem otrzymania metalu z drobnymi porami, wzajemnie tagczacymi si¢ w calej
objetosei struktury.
1C241 Ren i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy 2.C.20. Ren i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy renu

renu i wolframu zawierajace wagowo powyzej 90 % jakiejkolwiek kombi-
nacji renu i wolframu, inne niz wymienione w pozycji 1C226, posiadajace
obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie z segmen-
tami cylindrycznymi) o $rednicy wewnetrznej od 100 do 300 mm; oraz

b. masa wigksza niz 20 kg.

i wolframu zawierajace wagowo co najmniej 90 % jakiejkolwiek kombinacji
renu i wolframu, posiadajace obie nastgpujace cechy:

a. posiadajace posta¢ form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie
z segmentami cylindrycznymi) o $rednicy wewnetrznej od 100 do 300 mm;
oraz

b. masa wigksza niz 20 kg.
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1D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajagcym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

1D001 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,roz- 1.D.2. ,,Oprogramowanie” oznacza zbior jednego lub wigkszej liczby ,,programow”
woju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” urzadzen wyszczegdlnionych w pozy- lub ,,mikroprograméw”, utrwalony na dowolnym materialnym no$niku.
cjach od 1B001 do 1B003.

1D201 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,,uzytkowania” wyrobow 1.D.3. ,,Oprogramowanie” oznacza zbior jednego lub wigkszej liczby ,,programow”

wyszczegolnionych w pozycji 1B201.

lub ,,mikroprogramow”, utrwalony na dowolnym materialnym no$niku.

1E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwodjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

1E201

,,Technologia”, zgodnie z uwaga og6lna do technologii, stuzaca do ,,uzytko-
wania” wyrobow wyszczegélnionych w pozycjach 1A002, 1A007, 1A202,
1A225 to 1A227, 1B201, 1B225 do 1B234, 1C002.b.3. lub.b.4., 1C010.b.,
1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C241 lub 1D201.

1L.E.1.

,,Technologia” oznacza konkretne informacje niezb¢dne do ,,rozwoju”, ,,pro-
dukcji” lub ,uzytkowania” dowolnego produktu umieszczonego na liscie.
Informacje te majg posta¢ ,,danych technologicznych” lub ,,pomocy technicz-

99

nej

1E202

,,Technologia”, zgodnie z uwaga og6lng do technologii, stuzaca do ,,roz-
woju” lub ,,produkcji” wyrobow wyszczegdlnionych w pozycjach 1A007,
1A202 lub 1A225 do 1A227.

1.E.1.

,,Technologia” oznacza konkretne informacje niezb¢dne do ,,rozwoju”, ,,pro-
dukcji” lub ,uzytkowania” dowolnego produktu umieszczonego na liscie.
Informacje te majg posta¢ ,,danych technologicznych” lub ,,pomocy technicz-

95

nej

1E203

»Technologia”, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca do ,roz-
woju” lub ,,produkcji” wyrobow wyszczegdlnionych w pozycjach 1A007,
1A202 lub 1A225 do 1A227.

L.E.1.

,»Technologia” oznacza konkretne informacje niezbgdne do ,,rozwoju”, ,,pro-
dukcji” lub ,uzytkowania” dowolnego produktu umieszczonego na liscie.
Informacje te maja posta¢ ,,danych technologicznych” lub ,,pomocy technicz-

95

nej
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KATEGORIA 2 — PRZETWARZANIE MATERIALOW

2A Systemy, urzadzenia i czesci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czg$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

2A225

Tygle, wykonane z materiatow odpornych na ptynne aktynowce, takie jak:
a. tygle spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. majace pojemnos¢ od 150 cm® do 8 000 cm®; oraz

2. wykonane z jednego z nastgpujacych materiatow lub ich kombinacji
lub nimi powlekane, o ogdlnym poziomie wagowym domieszek 2 %
lub mniejszym:

a. fluorek wapnia (CaF,);
. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrOs);
. siarczek ceru (Ce,S;);
. tlenek erbowy (erbia) (Er,0O3);
. tlenek hafnowy (hafnia) (HfO,);
tlenek magnezowy (MgO);

Q@ o o o o

. azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto 50 % Nb,
30 % Ti, 20 % W);

h. tlenek itrowy (itria) (Y,03); lub
i. tlenek cyrkonowy (cyrkonia) (ZrO,);

b. tygle spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. majgce pojemno$é¢ od 50 cm® do 2 000 cm®; oraz

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystosci wagowej tantalu
99,9 % lub wigkszej;

c. tygle spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. majace pojemnos¢ od 50 cm® do 2 000 cm?;

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czysto$ci wagowej tantalu 98 %
lub wigkszej; oraz

3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub jakakolwiek
ich kombinacja.

2.A.1

Nastgpujace tygle, wykonane z materiatow odpornych na plynne aktynowce:
a. tygle spetniajace oba ponizsze kryteria:
1. objetosé miedzy 150 cm® (150 ml) a 8 000 cm® (81 (litrow)); oraz

2. s3 wykonane z jednego z nastgpujacych materiatdéw lub ich kombinacji,
0 ogdlnym poziomie wagowym domieszek 2 % lub mniejszym, lub sa
nimi powlekane:

. fluorek wapnia (CaF,);
. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrOs);
. siarczek ceru (Ce,S3);
. tlenek erbowy (erbia) (Er,03);
. tlenek hafnowy (hafnia) (HfO,);
tlenek magnezu (MgO);

g Mmoo o o0 o W

. azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto 50 % Nb, 30 %
Ti, 20 % W);

h. tlenek itrowy (itria) (Y,0O3); lub

i. tlenek cyrkonowy (cyrkonia) (ZrO,);

b. tygle spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. objetos¢ miedzy 50 cm® (50 ml) a 2 000 cm® (21 (litry)); oraz

2. sg wykonane z tantalu o czystosci wagowej tantalu 99,9 % lub wigkszej
lub sg nim pokryte;

c. tygle spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. objetosé miedzy 50 cm® (50 ml) a 2 000 cm® (2 1 (litry));

2. s3 wykonane z tantalu o czysto$ci wagowej tantalu 98 % lub wigkszej
lub sa nim pokryte; oraz

3. sg powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub jakgkolwiek
ich kombinacja.
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2A226

Zawory posiadajace wszystkie z nastepujacych cech:
a. ,wymiar nominalny” 5 mm lub wigkszy;
b. wyposazone w uszczelnienia mieszkowe; oraz

c. w catosci wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu zawiera-
jacego wagowo ponad 60 % niklu lub pokryte nimi.

Uwaga techniczna:

Dla zaworow o roznych srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie
,, wymiar nominalny” w pozycji 24226 odnosi si¢ do najmniejszej srednicy.

3.A3.

Zawory posiadajace wszystkie z nastgpujacych cech:
a. ,wymiar nominalny” 5 mm lub wigkszy;
b. wyposazone w uszczelnienia mieszkowe; oraz

c. w calosci wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu zawieraja-
cego wagowo ponad 60 % niklu lub pokryte nimi.

Uwaga techniczna:

Dla zaworow o réznych srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie
,, wymiar nominalny” w pozycji 3.4.3.a odnosi si¢ do najmniejszej srednicy.

2B Urzadzenia

testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci skltadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

2B001

Obrabiarki oraz ich rézne kombinacje, do skrawania (lub cigcia) metali,
materiatow ceramicznych lub ,.kompozytow”, ktore, wedtug danych technicz-
nych producenta, moga by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do ,,ste-
rowania numerycznego”, w tym:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B201.

Uwaga 1: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych
zastosowan ograniczonych do wytwarzania kot zebatych. Dla
takich maszyn zob. pozycja 2B003.

Uwaga 2: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych
zastosowan ograniczonych do wytwarzania ktorychkolwiek z poniz-
szych:

a. watow korbowych lub rozrzqgdowych,

b. narzedzi lub nozy do obrabiarek;

c. Slimakow do wytlaczarek;

1.B.2.

Obrabiarki wymienione ponizej oraz wszelkie ich zestawy do skrawania lub
cigcia metali, materialdow ceramicznych lub kompozytowych, ktore stosownie
do specyfikacji technicznej producenta moga by¢ wyposazone w urzadzenia
elektroniczne do jednoczesnego ,sterowania ksztattowego” w dwoch lub
wigcej osiach:

N.B.: W odniesieniu do zespotéw ,sterowania numerycznego” sterowanych
przez zwiazane z nimi ,,oprogramowanie” zob. pozycja 1.D.3.
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d. grawerowanych lub szlifowanych czesci bizuterii; lub
e. protez dentystycznych.

Uwaga 3: Obrabiarki posiadajgce co najmniej dwie z trzech nastgpujgcych
zdolnosci: toczenia, frezowania lub szlifowania (np. tokarka ze
zdolnoscig do frezowania), muszq by¢ oszacowane stosownie
odpowiednio do kazdej pozycji 2B001.a., b. lub c.

N.B.: W odniesieniu do maszyn wykorzystujgcych optyczng obrobke wykan-
czajgcq — zob. pozycja 2B002.

a. tokarki spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” rowna lub mniejsza
(lepsza) niz 1,1 pm mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych;
oraz

2. dwie lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowaé w celu
sterowania ksztalttowego”;

Uwaga: Pozycja 2B001.a nie obejmuje kontrolg tokarek specjalnie zapro-
Jektowanych do wytwarzania soczewek kontaktowych i spetniajqg-
cych wszystkie ponizsze kryteria:

a. sterownik obrabiarki jest ograniczony do wykorzystywania
oprogramowania stuzqcego do programowania obrobki detali
opartego na oprogramowaniu okulistycznym,; oraz

b. brak uchwytow prozniowych.

b. frezarki spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 1,1 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych; oraz

b. trzy osie liniowe oraz dodatkowo jedna o$ obrotowa, ktére mozna
jednoczesnie koordynowaé w celu ,,sterowania ksztattowego”;

a. tokarki majace ,,doktadnos¢ pozycjonowania”, z uwzglednieniem wszyst-
kich dostgpnych kompensacji, przy ogolnej doktadnosci pozycjonowania
réwnej 6 pum lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) wzdtuz
dowolnej osi liniowej w odniesieniu do maszyn posiadajacych mozliwos¢
obrabiania czgsci o $rednicy wigkszej niz 35 mm;

Uwaga: Pozycja 1.B.2.a. nie obejmuje kontrolg tokarek (Swissturn), ograni-
czonych do obrabiania tylko pretow podawanych, jesli maksymalna
srednica preta jest rowna lub mniejsza niz 42 mm i w ktorych nie
istnieje mozliwo$¢ mocowania uchwytami. Maszyny moga byc¢
zdolne do wiercenia lub frezowania czgsci o $rednicy mniejszej niz
42 mm;
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2. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowaé w celu
sterowania ksztaltowego”, spetniajace jedno z ponizszych kryteriow:

N.B.: , Obrabiarki z mechanizmem rownoleglym’

»

sq zdefiniowane
w pozycji 2B001.b.2.d.

. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub

mniejsza (lepsza) niz 1,1 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dhugosci ruchu mniejszej niz 1 m;

. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub

mniejsza (lepsza) niz 1,4 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dlugosci ruchu rownej lub wigkszej niz 1 m
i mniejszej niz 4 m;

. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub

mniejsza (lepsza) niz 6,0 um mierzona wzdtuz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dtugosci ruchu rownej lub wigkszej niz 4 m; lub

. bedace ,,obrabiarkami z mechanizmem réwnolegltym”.

Uwaga techniczna:

,,Obrabiarka z mechanizmem rownoleglym” jest obrabiarkg majgcq
kilka cylindréow, ktore sq polgczone z platformq i sitownikami;
kazdy z silownikow operuje danym cylindrem jednoczesnie i nieza-
leznie.

3. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” dla wiertarek
wspoOlrzgdnosciowych rowna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pym
mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych; lub

4. maszyny do obrobki frezem jednoostrzowym spetniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

a.

warto$¢ ,bicia promieniowego” 1 ,bicia osiowego” wrzeciona
mniejsza (lepsza) niz 0,0004 mm; oraz

. warto$¢ odchylenia katowego posuwu (odchytu, skoku i obrotu)

mniejsza (lepsza) niz 2 sekundy katowe, na 300 mm odcinku ruchu;
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c. szlifierki spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm mierzona wzdhuz jednej lub wigcej
osi liniowych; oraz

b. trzy lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowaé w celu
,sterowania ksztaltowego”; lub

2. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednocze$nie koordynowaé w celu
sterowania ksztaltowego”, spetniajace jedno z ponizszych kryteriow:

a. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” roéwna lub
mniejsza (lepsza) niz 1,1 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dlugosci ruchu mniejszej niz 1 m;

b. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 1,4 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dlugosci ruchu roéwnej lub wigkszej niz 1 m
i mniejszej niz 4 m; lub

c. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub
mniejsza (lepsza) niz 6,0 um mierzona wzdluz jednej lub wigcej
osi liniowych przy dlugosci ruchu rownej lub wigkszej niz 4 m.

Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych szlifierek:

a. szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego i zewngtrzno-
wewnetrznego  szlifowania  na  okrgglo,  speiniajgcych
wszystkie ponizsze kryteria:

1. ograniczenie do szlifowania na okrgglo; oraz

2. ograniczenie do maksymalnych wymiarow przedmiotu
obrabianego do 150 mm Srednicy zewnetrznej lub dlugo-
sci;

b. obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki wspot-
rzednosciowe, nieposiadajgcych osi z ani osi w, o ,,jednokie-
runkowej powtarzalnosci pozycjonowania” mniejszej (lep-
szej) niz 1,1 um;
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c. szlifierek powierzchniowych.

d. obrabiarki elektroiskrowe (EDM), niedrutowe, posiadajace dwie lub
wigeej osi obrotowych, ktére mozna jednoczes$nie koordynowaé w celu
»sterowania ksztattowego”;

e. obrabiarki do obrobki skrawaniem metali, materialow ceramicznych lub
,,kompozytowych” spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. usuwajace material za pomoca ktoregokolwiek z nizej wymienionych
sposobow:

a. wysokocisnieniowym strumieniem wody lub innej cieczy roboczej,
W tym zawierajacej substancje $cierne;

b. wiazka elektronow; lub
c. wiazka ,,laserowq”; oraz

2. posiadajace co najmniej dwie osie obrotowe i speiniajace wszystkie
ponizsze kryteria:
a. mozna je jednocze$nie koordynowa¢ w celu ,sterowania ksztalto-

wego”; oraz

b. posiadaja ,,doktadno$¢” pozycjonowania mniejsza (lepsza) niz
0,003 °;

f. wiertarki do glebokich otworéw i tokarki zmodyfikowane do wiercenia
glebokich otworéw posiadajace maksymalng zdolno$¢ do wiercenia
otworow o glebokosci przekraczajacej 5 m.

2B006 Systemy, sprzet oraz ,.zespoly elektroniczne” do kontroli wymiarowej lub 1.B.3.
pomiarow, takie jak:
2B006.b. nastgpujace przyrzady do pomiaru odchylenia liniowego i katowego: 1.B.3. 1.B.3. Urzadzenia, instrumenty lub systemy do kontroli wymiarowej, takie
jak:
2B006.b. 1. przyrzady do pomiaru ,,0odchylenia liniowego”, posiadajace ktorgkolwiek 1.B.3.b. b. przyrzady do pomiaru odchylenia liniowego, takie jak:

z nizej wymienionych cech:

Uwaga: Interferometry , laserowe” do pomiaru odchylenia sq objete
kontrolg tylko w pozycji 2B006.b.1.c.

1. bezstykowe systemy pomiarowe o ,rozdzielczoSci” rownej lub lepszej
(mnigjszej) niz 0,2 um w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;

L10TTO8T — T1d — L9T0YUTI0T0

€00°C20

68



VYM30

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 2B006.b.1. ,,odchylenie liniowe” oznacza zmiane odleglosci
pomiedzy czujnikiem a obiektem mierzonym.

a. bezstykowe systemy pomiarowe o ,;rozdzielczo$ci” rownej lub mniejs-
zej (lepszej) niz 0,2 um w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;

b. systemy transformatorowych réznicowych czujnikéw potozenia linio-
wego (LVDT) spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. spehianie ktéregokolwiek z ponizszych kryteriow:
a. majagce ,liniowos¢” rowna lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %,
mierzona od 0 do ,pelmego zakresu roboczego” dla LVDT
o ,,pelnym zakresie roboczym” do + 5 mm wiacznie; lub
b. majace ,liniowo$¢” rownag lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %,
mierzong od 0 do 5 mm dla LVDT o ,,pelnym zakresie roboczym”

wigkszym niz + 5 mm; oraz

2. dryf rowny lub mniejszy (lepszy) niz 0,1 % na dzien w standardowej
temperaturze pomieszczenia pomiarowego + 1 K;

Uwaga techniczna:

Dla celéow pozycji 2B006.b.1.b. ,,pelny zakres roboczy” jest réwny

polowie calego odchylenia liniowego, jakie moze zmierzy¢é LVDT.

Przykladowo LVDT o ,,petnym zakresie roboczym” do + 5 mm wlgcznie

moze zmierzy¢ catkowite mozliwe odchylenie liniowe wynoszgce 10 mm.
c. systemy pomiarowe spetniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

1. zawierajace ,,laser”; oraz

2. utrzymujace, przez co najmniej 12 godzin przy temperaturze 20 +
1 °C, wszystkie z ponizszych parametrow:

a. ,rozdzielczo$¢” w pelnym zakresie wynoszacg 0,1um lub mniej
(lepsza); oraz

2. systemy transformatorowych réznicowych czujnikow potozenia linio-
wego (LVDT) posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. 1. majace ,linlowo$¢” rowna lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %,
mierzong od 0 do petnego zakresu roboczego dla LVDT o pelnym
zakresie roboczym do 5 mm; lub

2. ,liniowo$¢” rowng lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %, mierzong od 0
do 5mm dla LVDT o pelnym zakresie roboczym wigkszym niz
5 mm; oraz

b. dryft rowny lub lepszy (mniejszy) niz 0,1 % na dzien w standardowej
temperaturze pomieszczenia pomiarowego + 1 K;

3. systemy pomiarowe posiadajgce obie nizej wymienione cechy:
a. zawierajace laser; oraz

b. utrzymujace, co najmniej przez 12 godzin z doktadnoscia £+ 1 K, przy
temperaturze wzorcowej 1 przy cisnieniu wzorcowym:

1. ,rozdzielczo$¢” w pelnym zakresie wynoszaca 0,1 pm lub lepsza;
oraz

2. przy ,,niepewnosci pomiarowej” rownej lub lepszej (mniejszej) niz
(0,2 + L/2000 ) um (L jest mierzong dtugoscig okreslong w mm).

Uwaga: Pozycja 1.B.3.b.3. nie obejmuje kontrolg interferometrycznych
systemOw pomiarowych nieposiadajacych zamknigtej lub
otwartej petli sprzgzenia zwrotnego, zawierajacych laser do
pomiaru bledow ruchu posuwistego obrabiarek, urzadzen
kontroli wymiarowej lub podobnych urzadzen.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1.B.3.b. ,,odchylenie liniowe” oznacza zmiang odlegtosci pomigdzy
czujnikiem a obiektem mierzonym.
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b. zdolne do osiagnigcia ,,niepewnosci pomiaru” rownej lub
mniejszej (lepszej) niz (0,2 + L/2 000 ) um (gdzie L jest dtugoscia
mierzong w mm) w kazdym miejscu w ramach zakresu pomiaru,
przy uwzglednieniu kompensacji ze wzgledu na wspotczynnik
refrakcji powietrza; lub

2B006.b. 2. przyrzady do pomiaru przesunie¢ katowych o ,,doktadnosci” potozenia 1.B3.c c. przyrzady do pomiaru przesuni¢¢ katowych o ,,odchyleniu potozenia kato-
katowego rownej lub mniejszej (lepszej) niz 0,00025 °; wego” roéwnym lub lepszym (mniejszym) niz 0,00025°.
Uwaga: Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontrolg przyrzqdow optycznych, Uwaga: Pozycja 1.B.3.c. nie obejmuje kontrolg przyrzadow optycznych,
takich jak autokolimatory, wykorzystujgcych swiatlo kolimowane takich jak autokolimatory, wykorzystujacych s$wiatto kolimowane
(np. swiatlo lasera), w celu wykrycia odchylenia kqtowego zwier- (np. $wiatlo lasera), w celu wykrycia odchylenia katowego zwierciad-
ciadta. fa.
2B116 Nastegpujace systemy do badan wibracyjnych, sprzet i czgsci sktadowe z nimi 1.B.6. Systemy do badan wibracyjnych, urzadzenia i czgsci sktadowe, takie jak:

zwigzane:

a. systemy do badan wibracyjnych, wykorzystujace techniki sprzg¢zenia
zwrotnego lub petli zamknigtej, zawierajace sterowniki cyfrowe, przysto-
sowane do przyspieszenia o wartosci rownej lub wigkszej niz 10 g rms
migdzy 20 Hz a 2 kHz i przekazujace jednocze$nie sity rowne lub wigksze
niz 50 kN, mierzone na ,,nagim stole”;

b. sterowniki cyfrowe wspotpracujace ze specjalnie opracowanym oprogra-
mowaniem do badan wibracyjnych, cechujace si¢ ,,pasmem sterowania
w czasie rzeczywistym” powyzej 5kHz, zaprojektowane do uzytku
w systemach do badan wibracyjnych, wyszczegdlnionych w pozycji
2B116.a;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116.b ,,pasmo sterowania w czasie rzeczywistym” oznacza
maksymalng szybkos¢, z jakg sterownik moze wykonac catkowite cykle
probkowania, przetwarzania danych i przesylania sygnatow sterowni-
czych.

c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone lub nie
wyposazone w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sit
50 kN lub wigkszych, mierzonych na ,,nagim stole”, uzywane w systemach
do badan wibracyjnych wyszczegoélnionych w pozycji 2B116.a;

a. systemy do badan wibracji elektrodynamicznych posiadajace wszystkie
nizej wymienione cechy:

1. wykorzystujace techniki sprzezenia zwrotnego lub petli zamknigtej,
zawierajace sterowniki

2. cyfrowe;

3. zdolne do osiggnigcia przyspieszenia o wartosci rownej lub wickszej niz
10 g RMS migdzy 20 Hz a 2 000 Hz; oraz

4. zdolne do przekazywania sit rownych lub wigkszych niz 50 kN, mierzo-
nych na ,,nagim stole”;

b. b. sterowniki cyfrowe wspotpracujace ze specjalnie zaprojektowanym
oprogramowaniem” do badan wibracyjnych, cechujace si¢ pasmem stero-
wania w czasie rzeczywistym powyzej 5 kHz oraz zaprojektowane do
uzytku w systemach do badan wibracyjnych, wyszczegolnionych w pozycji
1.B.6.a.;

c. ¢. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, albo
nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania

d. sity rownej lub wigkszej 50 kN, mierzonej na ,,nagim stole”, nadajace si¢
do wykorzystania w systemach do badan wibracyjnych, o ktorych mowa
w pozycji 1.B.6.a.;
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d. konstrukcje podtrzymujace probki do badan oraz urzadzenia elektroniczne,
zaprojektowane do Iaczenia wielu wstrzagsarek w system umozliwiajacy
uzyskanie facznej sity skutecznej 50 kN lub wigkszej, mierzonej na
,,hagim stole”, uzywane w systemach do badan wibracyjnych wyszczegol-
nionych w pozycji 2B116.a.

Uwaga techniczna:
W pozycji 2B116 pojecie ,,nagi stot” oznacza plaski stot lub powierzchnie,
bez osprzetu i wyposazenia.

e. d. konstrukcje podtrzymujace probki do badan oraz urzadzenia elektro-
niczne, zaprojektowane do faczenia wielu wstrzasarek w kompletny system
wstrzasarek umozliwiajacy uzyskanie tacznej sity skutecznej 50 kN lub
wigkszej, mierzonej na ,nagim stole”, i nadajace si¢ do wykorzystania
w systemach do badan wibracyjnych wyszczegolnionych w pozycji
1.B.6.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1.B.6. pojecie ,,nagi stot” oznacza plaski stol lub powierzchnie bez
uchwytow i elementow mocujgcych.

2B201

Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wyszczegolnionymi ponizej w pozycji
2B001, do skrawania lub cigcia metali, materiatow ceramicznych lub ,kom-
pozytowych”, ktore stosownie do specyfikacji technicznej producenta moga
by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do jednoczesnego ,,sterowania
ksztattowego” w dwoch lub wiecej osiach:

Uwagi techniczne:

Zamiast indywidualnych testow dla kazdego modelu obrabiarki mozna
stosowac poziomy gwarantowanej ,, dokladnosci pozycjonowania”, ustalone
zgodnie z ponizszymi procedurami przy pomiarach wykonanych stosownie do
normy ISO 230/2:1988 (') lub jej odpowiednika krajowego pod warunkiem
dostarczenia ich organom krajowym i zaakceptowania ich przez nie. Poziom
gwarantowanej ,,doktadnosci pozycjonowania” nalezy okresli¢ w nastepujgcy
sposob:

1. wybraé pie¢ egzemplarzy modelu maszyny, ktory ma by¢ oceniany;
2. zmierzy¢ liniowe doktadnosci osi zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1),

3. okresli¢ wartosci dokladnosci (A) dla kazdej osi kazdej maszyny. Metodg
obliczania wartosci doktadnosci opisano w normie ISO 230/2 (1988) (1),

4. okresli¢ srednig wartosé dokladnosci dla kazdej osi. Srednia wartos¢ staje
si¢ gwarantowangq ,, doktadnoscig pozycjonowania” dla kazdej osi modelu
(Ax Ay...);

5. poniewaz pozycja 2B201 odnosi si¢ do kazdej osi liniowej, istnieje tyle

wartosci gwarantowanej ,, doktadnosci pozycjonowania”, ile jest osi linio-
wych;

1.B.2.

1.B.2. Obrabiarki wymienione ponizej oraz wszelkie ich zestawy do skra-
wania lub cigcia metali, materiatéw ceramicznych lub kompozytowych,
ktore stosownie do specyfikacji technicznej producenta moga by¢
wyposazone w urzadzenia elektroniczne do jednoczesnego ,,sterowania
ksztattowego” w dwoch lub wigcej osiach:

N.B.: W odniesieniu do zespotdow ,sterowania numerycznego” sterowanych
przez zwigzane z nimi ,,oprogramowanie” zob. pozycja 1.D.3.
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6. jesli dowolna os obrabiarki nieobjetej kontrolg przez pozycje 2B201.a.,
2B201.b. lub 2B201.c. ma gwarantowangq ,,doktadnos¢ pozycjonowania”
wynoszgcq 6 um lub lepiej (mniej) w przypadku szlifierek oraz 8 um lub
lepiej (mniej) w przypadku frezarek i tokarek, zawsze zgodnie z normg
1SO 23072 (1988) (), od wytworcy nalezy wymagaé ponownego potwier-
dzania poziomu doktadnosci co osiemnascie miesigcy.

Uwaga 1: Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalnych
zastosowan ograniczonych do wytwarzania dowolnych z nastgpu-
Jjacych czesci:

a. kot zebatych;

b. watéw korbowych lub rozrzgdowych,
c. narzedzi lub nozy do obrabiarek;

d. Slimakow do wytlaczarek.

Uwaga 2: Obrabiarki moggce wykonywaé co najmniej dwie z trzech funkcji
obejmujgcych: toczenie, frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka
z mozliwoscig frezowania), podlegajg ocenie na podstawie kryte-
riow dotyczqcych kazdej stosownej pozycji 2B201.a., b. lub c.

2B201.

a. frezarki posiadajace ktorgkolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. ,doktadnos¢ pozycjonowania”, z uwzglednieniem ,,wszystkich dostgp-
nych kompensacji”, rowna 6 pum lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO
230/2 (1988) (') lub réwnowazng norma krajowa, wzdluz dowolnej
osi liniowej;

2. dwie lub wigcej konturowych osi obrotu; lub

3. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowa¢ w celu
,sterowania ksztaltowego”;

Uwaga: Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontrolq frezarek posiadajgcych
nastepujqce cechy:

a. robocza dlugos¢ osi x wigksza niz 2 m; oraz

b. ogolna dokladnos¢ pozycjonowania wzdiuz osi x wieksza (gor-
sza) niz 30 pm.

1.B2.b

b. frezarki posiadajace ktorgkolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. ,doktadnos¢ pozycjonowania”, z uwzglgdnieniem wszystkich dostgp-
nych kompensacji, przy ogélnej dokladnosci pozycjonowania roéwnej
6 um lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) wzdtuz
dowolnej osi liniowej;

2. dwie konturowe osie obrotu lub wigcej; lub

3. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednocze$nie koordynowaé w celu
,sterowania ksztaltowego”;

Uwaga: Pozycja 1.B.2.b. nie obejmuje kontrolg frezarek posiadajacych
obie nizej wymienione cechy:

1. robocza dtugos$¢ osi x wigksza niz 2 m; oraz

2. ogodlna ,,doktadno$¢ pozycjonowania” wzdhuz osi x wigksza
(gorsza) niz 30 um zgodnie z ISO 230/2 (1988);
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2B201

b. szlifierki posiadajace ktorakolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. ,,doktadnos$¢ pozycjonowania”, z uwzglednieniem ,,wszystkich dostgp-
nych kompensacji”, rowna 4 um lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO
230/2 (1988) (') lub réwnowazng norma krajowa, wzdluz dowolnej
osi liniowe;j;

2. dwie lub wigcej konturowych osi obrotu; lub

3. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowa¢ w celu
sterowania ksztaltowego”.

Uwaga: Pozycja 2B201.b nie obejmuje kontrolg nastepujqcych szlifierek:

a. szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego i zewnetrzno-
wewnetrznego  szlifowania  na  okrgglo,  posiadajgcych
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. ograniczenie do maksymalnych wymiaréw przedmiotu
obrabianego do 150 mm srednicy zewnetrznej lub diugosci;
oraz

2. osie ograniczone do x, z i ¢,

b. szlifierek wspotrzednosciowych nieposiadajgcych osi z lub osi
w przy ogolnej ,,doktadnosci pozycjonowania” mniejszej (lep-
szej) niz 4 um zgodnie z ISO 23072 (1988) () lub réwnowazng
normgq krajowq.

c. tokarek, ktore majq ,, dokladnosci pozycjonowania” z uwzgled-
nieniem ,, wszystkich dostepnych kompensacji” lepsze (mniej-
sze) niz 6 um, zgodnie z normgq ISO 230/2:1988 (1), wzdhiz
dowolnej osi liniowej (ogdlna dokladnosé¢ pozycjonowania),
dla maszyn zdolnych do obrabiania Srednic powyzej 35 mm.

Uwaga: Pozycja 2B201.c. nie obejmuje kontrolg tokarek
(Swissturn), ograniczonych do obrabiania tylko
pretow  podawanych, jesli maksymalna Srednica
preta jest rowna lub mniejsza niz 42 mm i w ktorych
nie istnieje  mozliwos¢ mocowania  uchwytami.
Maszyny mogq mieé¢ mozliwos¢ wiercenia lub frezo-
wania czesci o Srednicy mniejszej niz 42 mm.

1.B.2.c

c. szlifierki posiadajace ktorakolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. ,,doktadno$¢ pozycjonowania”, z uwzglednieniem wszystkich dostep-
nych kompensacji, przy ogdlnej dokladnodci pozycjonowania rownej
4 pm lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) wzdtuz
dowolnej osi liniowej;

2. dwie konturowe osie obrotu lub wigcej; lub

3. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowaé w celu
,sterowania ksztaltowego”.

Uwaga: Pozycja 1.B.2.c. nie obejmuje kontrolg nastepujacych szlifierek:

1. szlifierek do zewnetrznego, wewngetrznego i zewnetrzno-
wewngtrznego szlifowania na okragto, posiadajacych wszystkie
nizej wymienione cechy:

a. ograniczenie do maksymalnych wymiaréw przedmiotu obra-
bianego do 150 mm S$rednicy zewngtrznej lub dlugosci; oraz

b. osie ograniczone do X, z i c;

2. szlifierek wspolrzednosciowych nieposiadajacych osi z lub osi
w przy ogodlnej doktadnosci pozycjonowania mniejszej (lepszej)
niz 4 mikrony. Doktadno$¢ pozycjonowania jest zgodna z ISO
230/2 (1988).
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2B204 ,Prasy izostatyczne”, inne niz wyszczegolnione w pozycjach 2B004 lub 1.B.5. 1.B.5. ,,Prasy izostatyczne” i powiazane z nimi urzadzenia, takie jak:
2B104 i sprzet z nimi zwigzany, w tym: a. ,,prasy izostatyczne” posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:
a. ,prasy izostatyczne” posiadajgce obydwie nizej wymienione cechy: 1. zdolno$¢ do osiagnigcia maksymalnego ci$nienia roboczego
1. zdolno$¢ do osiagnigcia maksymalnego ci$nienia roboczego réwnego réwnego 69 MPa lub wigkszego; oraz
69 MPa lub wigkszego; oraz 2. wngke komorowa o S$rednicy wewnetrznej przekraczajacej
2. wneke komorowg o $rednicy wewngtrznej przekraczajacej 152 mm; 152 mm;
b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie zaprojektowane do ,,pras b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie zaprojektowane do
izostatycznych” wyszczegdlnionych w pozycji 2B204.a. »pras izostatycznych” wyszczegélnionych w pozycji 1.B.5.a.
Uwaga techniczna: Uwagi techniczne:
W pozycji 2B204 wewnetrzny wymiar komory oznacza wymiar, w ktorym 1. W pozycji 1.B.5. ,,Prasy izostatyczne” oznaczajq urzqdzenia umoz-
osigga sig¢ zarowno temperature roboczq, jak i cisnienie robocze, a termin liwiajgce cisnieniowanie zamknigtych komor za pomocq réznych
ten nie obejmuje osprzetu. Wymiar ten bedzie mniejszq ze Srednic wewnetrz- czynnikéw roboczych (gazu, cieczy, czqstek stalych itp.) w celu
nych komory cisnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zaleznosci wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach rownych cisnien
od tego, ktora z tych komor jest umieszczona wewngtrz drugiej. na obrabiany element lub materiaf.
2. W pozycji 1.B.5. wewnetrzny wymiar komory oznacza wymiar,
w ktorym osigga si¢ zarowno temperature roboczq, jak i cisnienie
robocze, a termin ten nie obejmuje osprzetu. Wymiar ten bedzie
mniejszq ze Srednic wewnetrznych komory cisnieniowej lub izolo-
wanej komory paleniskowej, w zaleznosci od tego, ktora z tych
komor jest umieszczona wewngtrz drugiej.
2B206 Nastgpujace maszyny, przyrzady oraz systemy do kontroli wymiarow, inne 1.B.3. 1.B.3. Urzadzenia, instrumenty lub systemy do kontroli wymiarowej, takie
niz wyszczegdlnione w pozycji 2B006: jak:
2B206. a. sterowane komputerowo lub ,sterowane numerycznie” urzadzenia do 1.B3.a a. sterowane komputerowo lub sterowane numerycznie urzadzenia do pomiaru

pomiaru wspolrzednych spelniajace jedno z ponizszych kryteriow:

1. majace tylko dwie osie i dajace maksymalny dopuszczalny blad
pomiaru dlugosci wzdtuz jakiejkolwiek osi (w uktadzie jednowymia-
rowym), oznaczony jako kombinacja Eoympes Eoympe 1ub Eo, mpe,
rowny lub mniejszy (lepszy) niz (1,25 + L/1 000) pm (gdzie L jest
dhugosciag mierzong w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego
maszyny (tj. na catej dtugosci osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009); lub

2. majace trzy lub wigcej osi i dajace maksymalny dopuszczalny btad
pomiaru dtugosci (Egmpr) Wzdtuz trzech osi (tj. objetosciowy) rowny
lub mniejszy (lepszy) niz (1,7 + L/800) pm (gdzie L jest dtugoscia
mierzong w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny
(4j. na catej dtugosci osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009);

wspotrzgdnych posiadajace ktorgkolwiek z nizej wymienionych cech:

1. majace tylko dwie osie i dajace maksymalny dopuszczalny btad pomiaru
dhugosci wzdluz jakiejkolwiek osi (w uktadzie jednowymiarowym),
oznaczony jako kombinacja Eox mpes Eoy mpe 1ub Egmpe, réwny lub
mniejszy (lepszy) niz (1,25 + L/1 000 ) um (gdzie L jest dtugoscia
mierzong w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny
(j. na calej dhugosci osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009); lub

2. majace trzy lub wigcej osi i dajace maksymalny dopuszczalny blad
pomiaru dtugosci (Eo, mpr) Wzdhuz trzech osi (tj. objetosciowy) rowny
lub mniejszy (lepszy) niz (1,7 + L/800) um (gdzie L jest dlugoscia
mierzong w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny
(tj. na catej dtugosci osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009);
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Uwaga techniczna:

Maksymalny dopuszczalny blgd pomiaru diugosci (Egypr ) najdoktadniejszej
konfiguracji urzqdzenia do pomiaru wspolrzednych zgodnie z ISO 10360-
2(2009) okreslonej przez producenta (np. najlepsze: czujnik, diugos¢ ramie-
nia, parametry ruchu, warunki Srodowiskowe) przy , wszystkich dostepnych
kompensacjach” poréwnuje si¢ do progu 1,7 + L/800 um.

Uwaga techniczna:

Maksymalny dopuszczalny blgd pomiaru diugosci (Egypr) najdoktadniejszej
konfiguracji urzgdzenia do pomiaru wspotrzednych okreslonej zgodnie z 1SO
10360-2(2009) przez producenta (np. najlepsze: czujnik, diugos¢ ramienia,
parametry ruchu, warunki srodowiskowe) przy wszystkich dostepnych kompen-
sacjach porownuje si¢ do progu 1,7 + L/800 um.

2B206.

b. systemy do jednoczesnej liniowo-katowej kontroli potpowlok, posiadajace
obie z nizej wymienionych cech:
1. ,,niepewnos¢ pomiarowa”, wzdtuz dowolnej osi liniowej, rowna lub
mniejsza (lepsza) niz 3,5 um na 5 mm; oraz

2. ,,odchylenie potozenia katowego” rowne lub mniejsze niz 0,02°.

Uwaga 1: Obrabiarki, ktore mozna wykorzystaé do celow pomiarowych, sq
objete kontrolq, jezeli spelniajg lub przekraczajq kryteria okre-
Slone dla funkcji obrabiarki lub maszyny pomiarowej.

Uwaga 2: Maszyna wyszczegolniona w pozycji 2B206 jest objeta kontrolg,
jezeli jej zakres pracy przekracza w jakikolwiek sposob prog
objecia kontrolg.

Uwagi techniczne:

Wszystkie parametry wartosci pomiarowych w pozycji 2B206 reprezentujq
wartoSci plus/minus, tj. pasmo niepelne.

1.B.3.d

d. systemy do jednoczesnej liniowo-katowej kontroli potpowtlok, posiadajace
obie z nizej wymienionych cech:

1. ,,niepewno$¢ pomiarowa”, wzdtuz dowolnej osi liniowej, rownag lub
lepsza (mniejsza) niz 3,5 um na 5 mm; oraz

2. ,,odchylenie potozenia katowego” réwne lub mniejsze niz 0,02°.

2B207

.Roboty”, ,manipulatory” i jednostki sterujace, inne niz wyszczegoélnione
w pozycji 2B007, takie jak:

a. ,roboty” lub , manipulatory” specjalnie zaprojektowane tak, aby spetniaty
krajowe normy bezpieczenstwa stosowane przy obchodzeniu si¢ z krusza-
cymi materialami wybuchowymi (np. spetniajace warunki ujgte w przepi-
sach elektrycznych, stosowanych wobec kruszacych materiatéw wybucho-
wych);

1.A3.al

»Roboty”, ,manipulatory” i jednostki sterujace, takie jak: a. ,roboty” lub
manipulatory” posiadajace ktoragkolwiek z nizej wymienionych cech: 1.
specjalnie zaprojektowane tak, aby spetnialy krajowe normy bezpieczenstwa
stosowane przy obchodzeniu si¢ z kruszacymi materiatami wybuchowymi (np.
spetniajace warunki ujgte w przepisach elektrycznych, stosowanych wobec
kruszacych materialtow wybuchowych);
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b. jednostki sterujace, specjalnie zaprojektowane do ,,robotow” i ,,manipula-
torow” wyszczegolnionych w pozycji 2B207.a.

1.A3Db

jednostki sterujace, specjalnie zaprojektowane do ,,robotow” i ,,manipulatorow”
wyszczegolnionych w pozycji 1.A.3.a.

Uwaga: Pozycja 1.A.3. nie obejmuje kontrolg ,,robotow” specjalnie zaprojek-
towanych do zastosowan spoza dziedziny jadrowej, takich jak komory
lakiernicze do celow motoryzacyjnych.

Uwagi techniczne:

1. ,Roboty”. W pozycji 1.A.3. ,robot” oznacza mechanizm manipulacyjny
poruszajacy si¢ po Sciezce ciaglej lub od punktu do punktu, mogacy
korzysta¢ z ,,czujnikow” 1 posiadajacy wszystkie nastgpujace cechy: a)
jest wielofunkcyjny; b) ma mozliwo$¢ ustawiania w odpowiednim poto-
zeniu lub orientowania przestrzennego materialow, cze$ci, narzedzi lub
urzadzen specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchéw w prze-
strzeni trojwymiarowej; c) jest wyposazony w trzy lub wicksza liczbe
mechanizméw wspomagajacych, m.in. silnikow krokowych, pracujacych
w obwodzie zamknietym lub otwartym; oraz d) ma ,,mozliwos$¢ programo-
wania przez uzytkownika” metoda uczenia/odtwarzania lub za pomoca
komputera elektronicznego, ktory moze by¢ programowanym sterownikiem
logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

N.B.1: W powyzszej definicji ,,czujniki” oznaczaja detektory zjawisk fizycz-
nych, dajace sygnal wyjsciowy, na podstawie ktorego (po przeksztal-
ceniu w sygnat zrozumiaty dla jednostki sterowania) mozna stworzy¢
programy” lub zmodyfikowa¢ zaprogramowane instrukcje lub nume-
ryczne dane ,,programowe”. Obejmuje to ,,czujniki” z systemem wizyj-
nym, obrazowaniem podczerwonym, obrazowaniem akustycznym,
systemem dotykowym, inercyjnym systemem pomiaru poloZenia,
optycznym lub akustycznym pomiarem odlegtosci lub funkcjami
pomiaru sity lub momentu obrotowego.

N.B.2: W powyzszej definicji ,,mozliwos$¢ programowania przez uzytkow-
nika” oznacza mozliwo$¢ wprowadzania, modyfikacji lub wymiany
,programoéw” przez uzytkownika na innej drodze niz poprzez:

a) fizyczng modyfikacje okablowania lub potaczen; lub

b) ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie paramet-
row.

N.B.3: Niniejsza definicja nie obejmuje kontrola nastgpujacych urzadzen:

a) mechanizmoéw poruszanych wylacznie r¢cznie lub zdalnie przez
operatora;
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mechanizméw manipulacyjnych o ustalonej sekwencji
ruchow, bedacych urzadzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jacymi zaprogramowane mechanicznie, z goéry ustalone ruchy.
,,Program” jest ograniczony mechanicznie za pomoca ustalo-
nych ogranicznikéw, np. sworzni lub krzywek. Kolejnosé
ruchow oraz wyboér drogi lub katow nie sg zmienne ani zmie-
nialne za pomoca $rodkéw mechanicznych, elektronicznych
lub elektrycznych;

mechanizmow  manipulacyjnych o ustalonej sekwencji
ruchow, bedacych urzadzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jacymi zaprogramowane mechanicznie, z gory ustalone ruchy.
,,Program” jest ograniczony mechanicznie za pomocg ustalo-
nych, cho¢ nastawnych, ogranicznikéw, np. sworzni lub krzy-
wek. Kolejno$¢ ruchéw oraz wybor drogi lub katow sa
zmienne w ramach ustalonego schematu ,,programowego”.
Zmian lub modyfikacji schematu ,programowego” (np.
zmiany kotkow lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku
osiach wspotrzednych dokonuje si¢ wylacznie na drodze
dziatan mechanicznych;

mechanizméw manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej
sekwencji ruchow, bedacych urzadzeniami zautomatyzowa-
nymi, realizujacymi zaprogramowane mechanicznie ruchy.
Program” jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana
wylacznie za pomoca sygnalu binarnego z elektrycznych
urzadzen binarnych o ustalonym mechanicznie poloZeniu
lub nastawnych ogranicznikow;

zurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipu-
latorow dzialajace w kartezjanskim ukladzie wspotrzgdnych,
produkowanych jako integralne czgéci pionowych zespolow
do silosoéw, i1 stuzace do uzyskiwania dostgpu do zawarto$ci
tych siloséw w celu sktadowania lub wyjmowania. 2. ,,Mani-
pulatory” w pozycji 1.A.3. ,Manipulatory” obejmuja
uchwyty, ,aktywne jednostki oprzyrzadowania” lub wszelkie
inne oprzyrzagdowanie zamontowane na podstawowej (bazo-
wej) plycie na koncu ramienia manipulacyjnego ,,robota”.

N.B.: W powyzszej definicji ,,aktywne jednostki oprzyrzadowania” to urza-
dzenia do przylozenia mocy napgdowej, energii procesowej lub czujnika
do przedmiotu obrabianego.
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2B209

Nastgpujace maszyny do tloczenia ksztattowego, maszyny do wyoblania
ksztattowego posiadajace mozliwo$¢ realizacji funkceji ttoczenia ksztaltowego,
inne niz wyszczegodlnione w pozycjach 2B009 lub 2B109, oraz trzpienie:

a. maszyny spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. majace trzy lub wiecej watki (aktywne lub prowadzace); oraz

2. mogace by¢ wyposazone, wedlug specyfikacji technicznej producenta,
w zespoly ,,sterowania numerycznego” lub komputerowego;

b. trzpienie do formowania wirnikdéw zaprojektowane do formowania
wirnikow cylindrycznych o S$rednicy wewngtrznej pomigdzy 75 mm
a 400 mm.

Uwaga: Pozycja 2B209.a obejmuje maszyny posiadajqce tylko pojedynczy
walek przeznaczony do odksztatcania metalu oraz dwa pomocnicze
watki podtrzymujgce trzpien, ale nieuczestniczqce bezposrednio
w procesie odksztalcania.

1.B.1.

Maszyny do tloczenia ksztaltowego i wyoblania, zdolne do realizacji funkcji
tloczenia ksztaltowego, oraz trzpienie, takie jak:

1. maszyny posiadajace obie ponizsze cechy:
a. trzy lub wiecej watki (aktywne lub prowadzace); oraz

b. mogace by¢ wyposazone, wedtug specyfikacji technicznej producenta,
w zespoly ,,sterowania numerycznego” lub komputerowego;

2. trzpienie do formowania wirnikow zaprojektowane do formowania
wirnikow cylindrycznych o $rednicy wewngetrznej pomiedzy 75 a 400 mm.

Uwaga: Pozycja 1.B.l.a. obejmuje maszyny posiadajace tylko pojedynczy
watek przeznaczony do odksztalcania metalu oraz dwa pomocnicze
walki podtrzymujace trzpien, ale nieuczestniczace bezposrednio
w procesie odksztatcania.

2B219

Nastepujace od$rodkowe maszyny do wieloptaszczyznowego wywazania,
state lub przenosne, poziome lub pionowe:

a. wywazarki od$rodkowe zaprojektowane do wywazania elastycznych
wirnikow o dlugosci 600 mm lub wigkszej, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

1. wychylenie lub $rednica czopa powyzej 75 mm,;
2. zdolno$¢ do wywazania zespolow o masie od 0,9 do 23 kg; oraz

3. zdolno$¢ do osiggania predkosci obrotowych w czasie wywazania
powyzej 5 000 obr./min;

b. wywazarki odsrodkowe zaprojektowane do wywazania cylindrycznych
zespolow wirnika, posiadajgce wszystkie nizej wymienione cechy:

1. $rednica czopa powyzej 75 mm,;
2. zdolno$¢ do wywazania zespoldow o masie od 0,9 do 23 kg;

3. zdolno$¢ wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzedu 0,01 kg x
mm/kg dla jednej ptaszczyzny lub mniejszym; oraz

4. naped pasowy.

3.B.3.

Nastgpujace odsrodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania, stale
lub przeno$ne, poziome lub pionowe:

a. wywazarki odsrodkowe zaprojektowane do wywazania elastycznych
wirnikow o dlugosci 600 mm lub wickszej, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

1. wychylenie lub $rednica czopa powyzej 75 mm,;
2. zdolno$¢ do wywazania zespotow o masie od 0,9 do 23 kg; oraz

3. zdolno$¢ do osiggania predkosci obrotowych w czasie wywazania
powyzej 5 000 obr./min;

b. wywazarki odsrodkowe zaprojektowane do wywazania cylindrycznych

zespolow wirnika, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
1. $rednica czopa powyzej 75 mm,;
2. zdolno$¢ do wywazania zespoldow o masie od 0,9 do 23 kg;

3. zdolno$¢ wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzedu 0,010 kg x
mm/kg dla jednej ptaszczyzny lub mniejszym; oraz

4. naped pasowy.
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2B225 Zdalnie sterowane manipulatory, ktore moga by¢ stosowane do zdalnego 1.A4. Zdalnie sterowane manipulatory, ktore moga by¢ stosowane do zdalnego
wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach
goracych, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy: goracych, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. mozliwos¢ pokonania $ciany komory goracej o grubosci 0,6 m lub wigk- a. mozliwos¢ pokonania $ciany komory goracej o grubosci 0,6 m lub wigkszej
szej (dla operacji wykonywanych poprzez $ciang); lub (dla operacji wykonywanych przez $ciang); lub

b. mozliwo$¢ zmostkowania ponad szczytem S$ciany komory goracej b. mozliwo$¢ zmostkowania ponad szczytem $ciany komory goracej
o grubosei 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciang). o grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciang).

Uwaga techniczna: Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przeksztalcajq dzialanie czlowieka operatora Zdalnie sterowane manipulatory przeksztalcaja dziatanie czlowieka operatora

na ramie robocze i uchwyt koncowy. Mogq by¢ typu ,,master/slave” lub by¢ na rami¢ robocze i uchwyt koncowy. Moga by¢ typu ,,master/slave” lub by¢

sterowane joystickiem lub z klawiatury. sterowane joystickiem lub z klawiatury.
2B226 Piece indukcyjne z regulowang atmosferg (préozniowe lub z gazem obojet- 1.B.4. Piece indukcyjne z regulowang atmosfera (prozniowe lub z gazem oboje¢tnym)
nym) i instalacje do ich zasilania, takie jak: i instalacje do ich zasilania, takie jak:

N.B: ZOB. TAKZE POZYCJA 3B. a. piece posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. piece posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy: 1. majace zdolnos¢ do pracy w temperaturach powyzej 1 123 K (850 °C);
1. zdolno$¢ do pracy w temperaturach powyzej 1 123 K (850 °C); 2. wyposazone w cewki indukcyjne o $rednicy 600 mm lub mniejszej; oraz
2. wyposazone w cewki indukcyjne o $rednicy 600 mm lub mniejszej; 3. zaprojektowane do poboru mocy wynoszacego 5 kW lub wigcej;

oraz Uwaga: Pozycja 1.B.4.a. nie obejmuje kontrolg piecow przeznaczonych do
3. zaprojektowane do poboru mocy wynoszacego 5 kW lub wigcej; przetwarzania ptytek potprzewodnikowych.

b. instalacje zasilajace, o wydajnosci znamionowej 5 kW lub wigkszej, b. instalacje zasilajace, o wydajnosci znamionowej 5 kW lub wigkszej,
specjalnie zaprojektowane do piecow wyszczegolnionych w  pozycji specjalnie zaprojektowane do piecow wyszczegdlnionych w  pozycji
2B226.a. 1.B.4.a.

Uwaga: Pozycja 2B226.a nie obejmuje kontrolg piecow przeznaczonych do

przetwarzania plytek pélprzewodnikowych.
2B227 Prézniowe oraz posiadajace inng regulowana atmosfere, roztapiajace i odlew- 1.B.7. Prézniowe oraz posiadajace inng regulowana atmosferg, roztapiajace i odlew-

nicze piece metalurgiczne oraz sprzg¢t z nimi zwigzany, w tym:

a. piece tukowe do przetapiania i odlewania, posiadajace obydwie nizej
wymienione cechy:

1. wydajno$¢ elektrody topliwej pomiedzy 1 000 cm® a 20 000 cm?®; oraz
2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyzej 1 973 K (1 700 °C);

nicze piece metalurgiczne oraz sprzgt z nimi zwigzany, w tym:

a. piece tukowe do przetapiania i odlewania posiadajace obie nizej wymie-
nione cechy:

1. wydajnoé¢ elektrody topliwej pomiedzy 1 000 a 20 000 cm®; oraz

2. zdolno$¢ do pracy w temperaturach topienia powyzej 1973 K
(1700 °C);
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b. piece do topienia wigzka elektronéw oraz plazmowe piece do atomizacji
i topienia, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

1. moc 50 kW lub wigksza; oraz
2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyzej 1 473 K (1 200 °C);

c. komputerowe systemy do sterowania i $ledzenia przebiegu procesow,
specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek piecow wyszczegdlnionych
w pozycji 2B227.a. lub b.

b. piece do topienia wiazka elektronéw oraz plazmowe piece do atomizacji
1 topienia posiadajace obie nizej wymienione cechy:

1. moc 50 kW lub wigksza; oraz

2. zdolno$¢ do pracy w temperaturach topienia powyzej 1473 K
(1200 °C);
c. komputerowe systemy do sterowania i $ledzenia przebiegu procesow,
specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek piecow wyszczegolnionych
w pozycji 1.B.7.a. lub 1.B.7.b.

2B228

Sprzet do wytwarzania, montazu oraz prostowania wirnikow, trzpienie
i matryce do formowania mieszkow, w tym:

a. sprzet do montazu wirnikéw, przeznaczony do montazu sekcji rurowych
wirnikow odsrodkowych wiréwek gazowych, przegrod oraz pokryw;

Uwaga: Pozycja 2B228.a obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny
do pasowania skurczowego.

b. sprzet do prostowania wirnikow, przeznaczony do osiowania sekcji ruro-
wych wirnikow odsrodkowych wirowek gazowych na wspdlnej osi;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B228.b taki sprzet skltada sie zazwyczaj z doktadnych czuj-
nikow pomiarowych, podigczonych do komputera, sterujgcego nastepnie
pracq np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekcji
rurowych wirnika.

c. trzpienie i matryce do formowania mieszkow, stuzace do wytwarzania
mieszkow jednozwojowych.

Uwaga techniczna:

Mieszki, o ktorych mowa w pozycji 2B228.c, posiadajq wszystkie nizej
wymienione cechy:

1. Srednica wewnetrzna pomiedzy 75 mm a 400 mm;
2. dlugos¢ rowna lub wigksza niz 12,7 mm;
3. glebokos¢ pojedynczego zwoju wigksza niz 2 mm; oraz

4. wykonane z wysokowytrzymalych stopow glinu, stali maraging Ilub
wysokowytrzymatych ,,materialow witoknistych lub wiokienkowych”.

3.B.2.

Sprzet do wytwarzania, montazu oraz prostowania wirnikow, trzpienie
i matryce do formowania mieszkow, w tym:

a. sprzet do montazu wirnikéw, przeznaczony do montazu sekcji rurowych,
przegrod oraz pokryw wirnikow odsrodkowych wirowek gazowych;

Uwaga: Pozycja 3.B.2.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny
do pasowania skurczowego.

b. sprzet do prostowania wirnikow, przeznaczony do osiowania sekcji ruro-
wych wirnikow odsrodkowych wirowek gazowych na wspdlnej osi;

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.B.2.b. taki sprzet sklada si¢ zazwyczaj z dokladnych czuj-
nikéw pomiarowych, podlaczonych do komputera, sterujacego nastgpnie
praca np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekcji
rurowych wirnika.

c. trzpienie i matryce do formowania mieszkéw, stuzace do wytwarzania
mieszkow jednozwojowych.

Uwaga techniczna:

Mieszki, o ktorych mowa w pozycji 3.B.2.c, posiadaja wszystkie nastgpu-
jace cechy:

1. $rednica wewngtrzna pomigdzy 75 a 400 mm;

2. dlugos¢ rowna lub wigksza niz 12,7 mm;

3. glebokos¢ pojedynczego zwoju wigksza niz 2 mm; oraz
4

. wykonane z wysokowytrzymatych stopéw glinu, stali maraging lub
wysokowytrzymatych ,,materiatéw wioknistych lub widkienkowych”.
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2B230 Wszystkie rodzaje ,,przetwornikéw cisnienia” zdolne do pomiaru ci$nienia 3.A7. Wszystkie rodzaje ,,przetwornikoéw cisnienia” zdolne do pomiaru ci$nienia
bezwzglednego, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy: bezwzglednego, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. wyposazone w czujniki ci$nien wykonane z glinu, stopéw glinu, tlenku a. wyposazone w czujniki cisnien wykonane z glinu, stopéw glinu, tlenku
glinu (aluminy lub szafiru), niklu, stopéw niklu o zawartosci wagowej glinu (aluminy lub szafiru), niklu, stopéw niklu o zawartosci wagowej
niklu ponad 60 % lub polimeréw fluorowgglowodorowych lub tez zabez- niklu ponad 60 % lub polimerow fluorowgglowodorowych lub tez zabez-
pieczone tymi materiatami; pieczone tymi materiatami;

b. wyposazone ewentualnie w uszczelnienia, istotne dla uszczelniania czuj- b. wyposazone ewentualnie w uszczelnienia, istotne dla uszczelniania czuj-
nikow ci$niefn i stykajace si¢ bezposrednio z przetwarzanym medium, nikow ci$nien i stykajace si¢ bezposrednio z przetwarzanym medium,
wykonane z glinu, stopéw glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), niklu, wykonane z glinu, stopow glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), niklu,
stopow niklu o zawartosci wagowej niklu ponad 60 % lub polimerow stopow niklu o zawartosci wagowej niklu ponad 60 % lub polimerow
fluorowgglowodorowych lub tez zabezpieczone tymi materiatami; oraz fluorowgglowodorowych lub tez zabezpieczone tymi materiatami; oraz

c. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow: c. posiadajace ktora$ z nizej wymienionych cech:

1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa oraz ,,doktadno$¢” lepsza niz + 1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa oraz ,,doktadno$c¢” lepsza niz +
1% (w calym zakresie); lub 1 % (w calym zakresie); lub

2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 13 kPa lub wigcej oraz ,,doktad- 2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 13 kPa lub wigcej oraz ,,doktad-
no$¢” lepsza niz + 130 Pa przy pomiarze na poziomie 13 kPa. no$¢” lepsza niz £ 130 Pa przy pomiarze na poziomie 13 kPa. Uwagi

Uwagi techniczne: Uwagi:

1. W pozycji 2B230 ,, przetwornik cisnienia” oznacza urzqdzenie, ktore prze- 1. Przetworniki ci$nienia w pozycji 3.A.7. to urzadzenia, ktore przetwarzaja
ksztalca pomiar cisnienia na sygnat. pomiary ci$nienia w sygnat.

2. Na potrzeby pozycji 2B230 pojecie ,,doktadnos¢” obejmuje nieliniowos¢, 2. W pozycji 3.A.7. ,,doktadnos$¢” obejmuje nieliniowos$¢, histereze i powta-
histereze i powtarzalnos¢ w temperaturze otoczenia. rzalno$¢ w temperaturze otoczenia.

2B231 Pompy prézniowe posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy: 3.A8. Pompy prézniowe posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. gardziel wlotowg o $rednicy rownej lub wickszej niz 380 mm;
b. wydajnoé¢ pompowania réwng lub wigksza niz 15 m*/s; oraz

c. s3 zdolne do wytwarzania prozni koncowej o ciSnieniu lepszym niz
13 mPa.

Uwagi techniczne:

1. Wydajnos¢é pompowania jest okreslona w pomiarze z uzyciem azotu lub
powietrza.

2. Proznia konicowa jest okreslana na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

a. gardziel wlotowa o $rednicy rownej lub wigkszej niz 380 mm;
b. wydajno$¢ pompowania rowng lub wigksza niz 15 m’/s; oraz

c. zdolno$§¢ do wytwarzania prozni koncowej o ci$nieniu lepszym niz
13,3 mPa.

Uwagi techniczne:

1. Wydajno$¢ pompowania jest okreslona w punkcie pomiarowym z uzyciem
azotu lub powietrza.

2. Pro6znia konicowa jest okreslana na wlocie do pompy po jego zablokowaniu.
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2B232 Wysokopredkosciowe systemy miotajagce (napgdowe, gazowe, cewkowe, 5.B.2. Wysokopredkosciowe systemy miotajace (napedowe, gazowe, cewkowe, elek-
elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne rozwinigte systemy) zdolne tromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne rozwinigte systemy) zdolne do
do przyspieszania pociskow do predkosci 1,5 km/s lub wigkszej. przyspieszania pociskow do predkosci 1,5 km/s lub wigksze;j.

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA. Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje kontrolg broni systeméw miotajacych zapro-
jektowanych specjalnie do systemow broni opartej na energii kine-
tycznej duzych predkoscei.

2B233 Sprezarki  Srubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz Srubowe pompy 3.A0. Sprezarki  Srubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz Srubowe pompy

prozniowe o uszczelnieniu mieszkowym, spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B350.i.

a. objetosciowy wspolezynnik przeplywu na wlocie wynoszacy 50 m*/h lub
wigcej;

b. stopien sprezania 2:1 lub wyzszy; oraz

c. wszystkie ich powierzchnie majace bezposredni kontakt z medium
gazowym sg wykonane z jednego z nastepujacych materiatow:

1. glin lub stop glinu;
2. tlenek glinu;

3. stal nierdzewna;

4. nikiel lub stop niklu;
5. braz fosforowy; lub

6. polimery fluorowe.

prozniowe o uszczelnieniu mieszkowym, spetniajace wszystkie ponizsze kryte-
ria:

a. objetosciowy wspdtezynnik przeptywu na wlocie wynoszacy 50 m>/h lub
wigeej;

b. stopien sprezania 2:1 lub wyzszy; oraz

c. wszystkie ich powierzchnie majace bezposredni kontakt z medium
gazowym sg wykonane z jednego z nastepujacych materiatow:

1. glin lub stop glinu;

2. tlenek glinu;

3. stal nierdzewna;

4. nikiel lub stop niklu;
5. braz fosforowy; lub

6. fluoropolimery.

Uwagi techniczne:

1. W przypadku spre¢zarek lub pomp proézniowych spiralnych gaz zostaje
uwigziony, w postaci kieszeni o ksztalcie polksigzyca, w obrgbie pary —
lub wigkszej liczby par — spiralnych wirnikow, zwanych rdwniez spiralami,
umieszczonych jeden w drugim, z ktoérych jeden porusza sig, a drugi
pozostaje nieruchomy. Spirala ruchoma porusza si¢ ruchem mimosrodo-
wym, ale nie obraca si¢ wokol wiasnej osi. Gdy spirala ruchoma zmienia

potozenie wobec spirali nieruchomej, kieszenie gazowe zmniejszaja obje¢-
to$¢ (sa sprezane), przemieszczajac si¢ w strong wylotu maszyny.

2. W przypadku sprezarek spiralnych lub pomp prézniowych o uszczelnieniu
mieszkowym medium gazowe jest w pelni odizolowane od smarowanych
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czesSci pompy 1 od atmosfery zewnetrznej za pomoca metalowych miesz-
kow. Jeden koniec mieszka jest przytwierdzony do spirali ruchomej,
a drugi — do nieruchomej obudowy pompy.

3. Fluoropolimery obejmuja nastgpujace materialy, ale nie ograniczaja si¢ do
nich: a. politetrafluoroetylen (PTFE), b. fluorowany etylenopropylen (FEP),
c. polimer perfluoroalkoksylowy (PFA), d. polichlorotrifluoroetylen
(PCTFE), oraz e. kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu.

(") Producenci wyliczajacy doktadno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) lub (2006) powinni konsultowaé si¢ z wlasciwymi organami panstwa czlonkowskiego, w ktorym maja siedzibe.

2D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czg$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009

z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

2D001 ,,Oprogramowanie“, inne niz wyszczegolnione w pozycji 2D002, takie jak: 1.D.2. ,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzyt-
e - . kowania“ sprzgtu wyszczegolnionego w pozycjach 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3,,
a. ,,oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z prze- 1B5. 1B6a. 1.B6b. 1.B6d lub 1.B.7
znaczeniem do ,,rozwoju“ lub ,,produkcji“ urzadzen wyszczegdlnionych UTr o e meme o
w pozycjach 2A001 lub 2B001; Uwaga: ,,Oprogramowanie® specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
b. ,,oprogramowanie* specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przezna- system(.)\x‘/‘ wyszczegol'monych v pOZyC‘]l'l.B.&d. Obgm}lj.e »Oprogra-
. . e , P . mowanie” shuzace do jednoczesnych pomiarow grubosci $cian i kontu-
czeniem do ,uzytkowania®“ urzadzeh wyszczegdlnionych w pozycjach u
2A001.c, 2B001 lub 2B003 do 2B009. )
Uwaga: Pozycja 2D001 nie obejmuje kontrolg , oprogramowania” do
programowania czesci stuzgcego do generowania kodow ,, stero-
wania numerycznego ' do obrobki roznych czesci.
2D002 ,,Oprogramowanie* urzadzen elektronicznych, nawet rezydujace w elementach 1.D.3. ,,Oprogramowanie* dla dowolnych zestawow urzadzen lub systemow elektro-

elektronicznych urzadzenia lub systemu, pozwalajace dziala¢ tym urzadze-
niom lub systemom jako jednostki ,sterowania numerycznego®, umozliwia-
jace jednoczesng koordynacj¢ wigcej niz czterech osi w celu ,sterowania
ksztattowego*.

nicznych pozwalajace dziata¢ tym urzadzeniom lub systemom jako jednostki
,,sterowania numerycznego® obrabiarek, umozliwiajace jednoczesne sterowanie
wigcej niz pigcioma osiami interpolacyjnymi, ktore moga by¢ koordynowane
jednoczesnie w celu ,,sterowania ksztattowego™.
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Uwaga 1: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg , oprogramowania * specjal-
nie zaprojektowanego Ilub zmodyfikowanego do uzytkowania
obiektow niewyszczegolnionych w kategorii 2.

Uwaga 2: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg ,, oprogramowania* do
obiektow wyszczegolnionych w pozycji 2B002. W odniesieniu do
,,oprogramowania “ do obiektow wyszczegolnionych w  pozycji
2B002 zob. pozycja 2D001 oraz 2D003.

Uwaga 3: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg , oprogramowania*, ktore
jest wywozone wraz z obiektami niewyszczegolnionymi w kategorii
2 i jest niezbednym minimum dla ich funkcjonowania.

Uwagi:

1. ,,Oprogramowanie jest objete kontrola niezaleznie od tego, czy jest
wywozone oddzielnie czy tez rezyduje w jednostce ,,sterowania numer-
ycznego lub w dowolnym elektronicznym urzadzeniu lub systemie.

2. Pozycja 1.D.3. nie obejmuje kontrolg ,,oprogramowania“ specjalnie
zaprojektowanego lub zmodyfikowanego przez producentow jednostek
sterowania numerycznego lub obrabiarek do sterowania obrabiarkami, ktore
nie s3 wyszczegodlnione w pozycji 1.B.2.

2D101

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzyt-
kowania“ sprzgtu wyszczegélnionego w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109,
2B116, 2B117 lub 2B119 do 2B122.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9D004.

1.D.1.

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzyt-
kowania®“ sprzetu wyszczegdlnionego w pozycjach 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3,
1.B.5., 1.B.6.a,, 1.B.6.b., 1.B.6.d. lub 1.B.7.

Uwaga: ,,Oprogramowanie® specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
systemow wyszczegolnionych w pozycji 1.B.3.d. obejmuje ,,oprogra-
mowanie” shuzace do jednoczesnych pomiarow grubosci $cian i kontu-
ru.

2D201

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane do ,uzytkowania® sprzgtu
wyszczegolnionego w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 lub
2B227.

1.D.1.

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzyt-
kowania®“ sprzetu wyszczegdlnionego w pozycjach 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3,
1.B.5., 1.B.6.a,, 1.B.6.b., 1.B.6.d. lub 1.B.7.

Uwaga: ,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
systemow wyszczegolnionych w pozycji 1.B.3.d. obejmuje ,,oprogra-
mowanie” stuzace do jednoczesnych pomiaréw grubosci $cian i kontu-
ru.

2D202

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,roz-
woju”, ,,produkcji lub ,,uzytkowania“ sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycji
2B201.

Uwaga: Pozycja 2D202 nie obejmuje kontrolg , oprogramowania* do
programowania czesci stuzgcego do generowania kodow ,,stero-
wania numerycznego ", ale nieumozliwiajgcego bezposredniego
wykorzystania urzqdzen do obrobki roznych czesci.

1.D.2.

,,Oprogramowanie* specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,roz-
woju®, ,,produkcji* lub ,,uzytkowania® sprzgtu wyszczegoélnionego w pozycji
1.B.2.

Uwaga: Pozycja 1.D.2. nie obejmuje kontrolg ,,oprogramowania“ do progra-
mowania czgsci stuzacego do generowania kodéw ,,sterowania nume-
rycznego®, ale nieumozliwiajacego bezposredniego wykorzystania
urzadzen do obrobki roznych czesci.

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

S0l



VY M30
2E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci skltadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

2E001 ,, Technologia”, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzaca do ,,roz- 1.LE.1 ,,Technologia” zgodnie z kontrola technologii w odniesieniu do przypadku
woju” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnionego w pozycjach 2 A, ,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzetu, materialow lub ,,oprogra-
2B lub 2D. mowania” okreslonych w pozycjach 1.A. do 1.D.
Uwaga: Pozycja 2E001 obejmuje , technologi¢” przeznaczong do monto-
wania systemow czujnikow w urzqdzenia do pomiaru wspotrzednych
wyszczegolnione w pozycji 2B006.a.
2E002 ,,Technologia” wedtug uwagi ogdlnej do technologii do ,,produkcji” urzadzen 1.LE.1 ,,Technologia” zgodnie z kontrola technologii w odniesieniu do przypadku
wymienionych w pozycjach 2A lub 2B. ,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzgtu, materialow lub ,,oprogra-
mowania” okre$lonych w pozycjach 1.A. do 1.D.
2E101 ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlng do technologii, przeznaczona do L.E.1 ,,Technologia” zgodnie z kontrolg technologii w odniesieniu do przypadku
,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczeg6lnionego w pozy- rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzetu, materiatdw lub ,,oprogra-
cjach 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 do 2B122 lub 2D101. mowania” okreslonych w pozycjach 1.A. do 1.D.
2E201 ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlng do technologii, przeznaczona do 1.LE.1 ,,Technologia” zgodnie z kontrolg technologii w przypadku ,,rozwoju”, ,,pro-

uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegdlnionego w pozy-
cjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009,
2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do 2B233, 2D201 lub 2D202.

dukowania” lub ,,uzytkowania” wyposazenia, materialow lub ,,oprogramowa-
nia” okreslonych w pozycjach 1.A. do 1.D.

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

901



VYM30

KATEGORIA 3 — ELEKTRONIKA

3A Systemy, urzadzenia i czesSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

3A201 Podzespoty elektroniczne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 3A001, takie 6.A4. Kondensatory impulsowe posiadajace jeden z nastepujacych zestawdw cech:
jak: a. 1. napigcie znamionowe wigksze niz 1,4 kV;
a. kondensatory posiadajace jeden z nastgpujacych zestawow cech: 2. zgromadzona energia wicksza niz 10 J;
1. a. napiccie znamionowe wicksze niz 1,4 kV; 3. reaktancja pojemno$ciowa wigksza niz 0,5 pF; oraz
b. zgromadzona energia wigksza niz 10 J; 4. indukcyjno$é szeregowa mniejsza niz 50 nH; lub
c. reaktancja pojemnosciowa wigksza niz 0,5 pF; oraz b. 1. napiccie znamionowe wicksze niz 750 V;
d. indukeyjnos¢ szeregowa mniejsza niz 50 nH; lub 2. reaktancja pojemno$ciowa wigksza niz 0,25 uF; oraz
2. a. napigcie znamionowe wigksze niz 750 V; 3. indukcyjno$é szeregowa mniejsza niz 10 nH.
b. reaktancja pojemnosciowa wigksza niz 0,25 pF; oraz
c. indukcyjnos$¢ szeregowa mniejsza niz 10 nH;
3A201 b. nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadajace wszystkie 3.A4. Nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadajace wszystkie nizej

nizej wymienione cechy:

1. zdolne do wytwarzania p6l magnetycznych o natezeniu wickszym niz
2T,

2. o stosunku dhugosci do $rednicy wewnetrznej wigkszym niz 2;

3. o $rednicy wewngtrznej wigkszej niz 300 mm; oraz

4. wytwarzajace pole magnetyczne o rownomiernosci rozktadu lepszej niz
1% w zakresie srodkowych 50 % objetosci wewnetrzne;j;

Uwaga: Pozycja 34201.b nie obejmuje kontrolg magnesow specjalnie
zaprojektowanych i eksportowanych , jako czesci” medycznych
systemow do obrazowania metodq jqdrowego rezonansu magne-
tycznego (NMR). Sformutowanie ,jako czesci” niekoniecznie
oznacza fizyczng czes¢ wchodzgeg w sktad tej samej partii wysy-
tanego wyrobu; dopuszcza sig¢ mozliwos¢ oddzielnych wysylek
z roznych Zrodel, pod warunkiem ze w towarzyszqcej im doku-
mentacji eksportowej wyraznie okresla sig, ze wysylane wyroby
sq dostarczane ,,jako czes¢” systemu obrazowania.

wymienione cechy:

a. zdolne do wytwarzania p6l magnetycznych o natgzeniu wigkszym niz 2 T;
b. o stosunku dlugosci do $rednicy wewngtrznej wigkszym niz 2;

c. o $rednicy wewnetrznej wickszej niz 300 mm; oraz

d. wytwarzajace pole magnetyczne o réwnomiernosci rozkladu lepszej niz
1 % w zakresie srodkowych 50 % objetosci wewngtrzne;j.

Uwaga: Pozycja 3.A.4. nie obejmuje kontrola magneséw specjalnie zaprojek-
towanych i eksportowanych ,,jako czgsci” medycznych systemow do
obrazowania metoda jadrowego rezonansu magnetycznego (NMR).

N.B.: Sformulowanie ,jako czeSci” niekoniecznie oznacza fizyczna czgs¢
wchodzaca w sktad tej samej partii wysytanego wyrobu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ oddzielnych wysytek z réznych zrodet, pod warun-
kiem ze w towarzyszacej im dokumentacji eksportowej wyraznie okre$la sie,
ze wysylane wyroby sg dostarczane jako cze$¢ systemu obrazowania.
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3A201

c. generatory blyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe
akceleratory elektronéw posiadajace jeden z nastepujacych zestawow
cech:

1. a. energia szczytowa akceleratora elektronow rowna 500 keV lub
wigksza, ale mniejsza niz 25MeV; oraz

b. ,,wspotczynnik dobroci” (K) rowny 0,25 lub wigkszy; lub

2. a. energia szczytowa akceleratora elektronéw rowna 25 MeV lub
wigksza; oraz

b. ,,moc szczytowa” powyzej 50 MW.

Uwaga: Pozycja 34201.c nie obejmuje kontrolg akceleratoréw stanowiq-
cych elementy sktadowe urzqdzen zaprojektowanych do innych
celow niz wytwarzanie wiqzek elektronow lub promieniowania
rentgenowskiego (np. mikroskopy elektronowe) ani urzqdzen
zaprojektowanych do zastosowan medycznych.

Uwagi techniczne:
1. ,, Wspolczynnik dobroci” K jest zdefiniowany jako:
K =17 x 10°v*%Q

gdzie V jest szczytowq energiq elektronow w milionach elektronowol-
tow.

Jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora jest rowny 1 us lub
krotszy, to Q jest catkowitym ladunkiem przyspieszanym, wyrazonym
w kulombach. Jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora jest
wigkszy niz 1 us, to Q jest maksymalnym ladunkiem przyspieszanym
w1 us.

QO rowna sig calce z i po t, w przedziale o dlugosci rownym mniejszej
z dwoch wartosci: 1 us lub czasu trwania impulsu wigzki (Q = o idt),
gdzie i jest prgdem wiqzki w amperach, a t jest czasem w sekundach.

2. ,,Moc szczytowa” = (napiecie szczytowe w woltach) X (szczytowy prgd
wiqzki w amperach,).

5.B.1.

Generatory btyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akce-
leratory elektronow posiadajace jeden z nastepujacych zestawow cech:

a. 1. energia szczytowa akceleratora elektronow rowna 500 keV lub wigksza,
ale mniejsza niz 25MeV; oraz

2. ,,wspotczynnik dobroci” (K) rowny 0,25 lub wigkszy; lub

b. 1. energia szczytowa akceleratora elektronéw rowna 25 MeV lub wigksza;
oraz

2. ,moc szczytowa” powyzej 50 MW.

Uwaga: Pozycja 5.B.1. nie obejmuje kontrolg akceleratorow stanowigcych
elementy sktadowe urzadzen zaprojektowanych do innych celéow niz
wytwarzanie wigzek elektronow lub promieniowania rentgenowskiego
(np. mikroskopy elektronowe) ani urzadzen zaprojektowanych do
zastosowan medycznych.

Uwagi techniczne:

1. ,,Wspolczynnik dobroci” K jest zdefiniowany jako: K=1,7 x 10° V*%Q.
gdzie V jest szczytowa energia elektronéw w milionach elektronowoltow.
Jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora jest rowny 1 ps lub krotszy,
to Q jest catkowitym tadunkiem przyspieszanym, wyrazonym w kulombach.
Jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora jest wigkszy niz 1 ms, to Q
jest maksymalnym tadunkiem przyspieszanym w 1 ps. Q roéwna si¢ calce
z 1 po t, w przedziale o dlugosci rownym mniejszej z dwoch wartosci: 1 ms
lub czasu trwania impulsu wiazki (Q = ¢ idt), gdzie i jest pradem wiazki
w amperach, a t jest czasem w sekundach.

2. ,Moc szczytowa” = (napi¢cie szczytowe w woltach) X (szczytowy prad
wigzki w amperach).

3. W maszynach bazujacych na mikrofalowych akceleratorach rezonatoro-
wych czas trwania impulsu wigzki jest mniejsza z nastgpujacych dwoch
warto$ci: 1 ms lub czas emisji pakietu wigzek wynikajacych z jednego
impulsu modulatora mikrofalowego.

4. W maszynach bazujacych na mikrofalowych akceleratorach rezonatoro-

wych szczytowa warto$é pradu wigzki jest wartoscia srednig pradu podczas
emisji pakietu wigzek.
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3. W maszynach bazujgcych na mikrofalowych akceleratorach rezonator-
owych czas trwania impulsu wiqzki jest mniejszq z nastgpujgcych dwoch
wartosci: 1 us lub czas emisji pakietu wigzek wynikajqcych z jednego
impulsu modulatora mikrofalowego.

4. W maszynach bazujgcych na mikrofalowych akceleratorach rezonator-

owych szczytowa wartos¢ prgdu wigzki jest wartoscig sSredniq prqdu
podczas emisji pakietu wigzek.

3A225

Przemienniki czgstotliwosci lub generatory, inne niz wyszczegélnione
w pozycji 0B001.b.13, ktore moga by¢ uzywane jako naped silnikowy
zmiennej lub stalej czgstotliwosci, posiadajace wszystkie nizej wymienione
cechy:

N.B. 1: , Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub
wykorzystania wydajno$ci przemiennika czestotliwosci lub genera-
tora, tak by odpowiadaly cechom pozycji 34225, jest wymienione
w pozycji 3D225.

N.B. 2: ,, Technologia” w postaci kodow lub kluczy, stuzqca do poprawy lub
wykorzystania wydajnosci przemiennika czestotliwosci lub genera-
tora, tak by odpowiadaly cechom pozycji 34225, jest wymieniona
w pozycji 3E225.

a. wyjscie wielofazowe zapewniajace moc rowna 40 W lub wigksza;

b. pracujace w zakresie czestotliwosci rownym lub wigkszym niz 600 Hz;
oraz

c. doktadnos¢ regulacji czestotliwosci lepsza (mniejsza) niz 0,2 %.

Uwaga: Pozycja 34225 nie obejmuje kontrolg przemiennikow czestotliwosci
lub generatorow, jesli posiadajg osprzet, ,,oprogramowanie” lub
. technologi¢”, ktorych pewne cechy ograniczajq skutecznosé bqdz
wydajnos¢ do poziomu nizszego niz okreslony powyzej, pod warun-
kiem ze speiniajg ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. w celu dokonania w nich ulepszen lub zmniejszenia ograniczen
muszq zosta¢ odestane do pierwotnego producenta;
2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na
spelnienie wymogéw wymienionych w pozycji 34225, wymagajq
,,oprogramowania’’ okreslonego w pozycji 3D225; lub

3.AL

Przemienniki czgstotliwosci lub generatory, ktore moga by¢ uzywane jako
naped silnikowy zmiennej lub stalej czgstotliwosci, posiadajace wszystkie
nizej wymienione cechy:

N.B.1: Przemienniki czestotliwosci lub generatory specjalnie zaprojektowane
lub przystosowane do technologii wirdwek gazowych odpowiadaja
INFCIRC/254/czes¢ 1 (ze zmianami).

N.B.2: ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub
wykorzystania parametrow przemiennikéw czgstotliwosci lub genera-
torow, tak by odpowiadaly cechom wymienionym ponizej, jest objgte
kontrolg w pozycjach 3.D.2 i 3.D.3.

a. wyjscie wielofazowe zapewniajace moc rowng 40 VA lub wigksza;
b. pracujace przy czestotliwosci 600 Hz lub wyzszej; oraz

c. doktadnos$¢ regulacji czestotliwosci lepsza (mniejsza) niz 0,2 %.
Uwagi:

1. Pozycja 3.A.1. obejmuje wylacznie przemienniki czgstotliwosci przezna-
czone dla konkretnych maszyn przemystowych lub towaréw konsumpcyj-
nych (obrabiarki, pojazdy etc.), jezeli przemienniki czgstotliwosci odpowia-
daja powyzszym cechom po wymontowaniu, i zgodnie z ogdlng uwaga 3.

2. Do celow kontroli eksportu rzad ustali, czy dany przemiennik czgstotli-
wosci odpowiada powyzszym cechom, uwzgledniajac ograniczenia sprze-
towe i wynikajgce z oprogramowania.
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3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na
spelnienie wymogow wymienionych w pozycji 34225, wymagajq
, technologii” w postaci kluczy lub kodow okreslonej w pozycji
3E225;

Uwagi techniczne:

1. Przemienniki czestotliwosci w  pozycji 34225 nazywane sq rowniez
konwerterami lub inwerterami.

2. Przemienniki czestotliwosci w pozycji 34225 mogq by¢ wprowadzane na
rynek jako generatory, elektroniczne urzqdzenia testowe, zasilacze prqgdu
zmiennego, napedy silnikowe zmiennej predkosci, napedy zmiennej pred-
kosci (VSD), falowniki, napedy z regulowang czestotliwosciq (AFD) lub
napedy z regulowang predkoscig (ASD).

Uwagi techniczne:

1. Przemienniki czgstotliwosci w pozycji 3.A.1 nazywane sg rowniez
konwerterami lub inwerterami.

2. Cechom okreslonym w pozycji 3.A.1. moze takze odpowiada¢ okreslone
wyposazenie wprowadzane na rynek jako: generatory, elektroniczne
urzadzenia testowe, zasilacze pradu zmiennego, napedy silnikowe zmiennej
predkosci, napedy zmiennej predkosci (VSD), napedy z regulowana
czestotliwoscia (AFD) lub napedy z regulowana predkoscia (ASD).

3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze pradu stalego, inne niz wyszczegdlnione 3.AS. Zasilacze pradu statego duzej mocy, majace obydwie ponizsze cechy:
w pozycji 0B0O01j.6, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy: a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napigcia 100 V
a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napigcia 100 V lub wigkszego z wyjsciem pradowym 500 A lub wigkszym; oraz
lub wigkszego z wyjsciem pradowym 500 A lub wigkszym; oraz b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.
b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.
3A227 Wysokoenergetyczne zasilacze pradu stalego, inne niz wyszczegolnione 3.A.6. Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, majace obydwie ponizsze cechy:
w pozycji 0B001,.5, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy: a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napigcia 20 kV
a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napiecia 20 kV lub wickszego z wyjsciem pradowym 1 A lub wickszym; oraz
lub wickszego z wyjsciem pradowym 1 A lub wigkszym; oraz b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.
b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz 0,1 %.
3A228 Nastepujace urzadzenia przetaczajace: 6.A.3. Nastepujace urzadzenia przetaczajace:

a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sa napet-
nione gazem, czy tez nie, pracujagce podobnie do iskiernika i posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. sktadajace si¢ z trzech lub wiecej elektrod;

2. szczytowa wartos¢ napigcia anody 2,5 kV lub wigcej;

a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sa napel-
nione gazem, czy tez nie, pracujagce podobnie do iskiernika i posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. trzy lub wiecej elektrod;

2. szczytowa warto$¢ napigcia anody 2,5 kV lub wigcej;

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

0TI



VYM30

3. szczytowa warto$¢ natgzenia pragdu anodowego rowna 100 A lub
wigcej; oraz

4. czas zwloki dla anody rowny 10 ps lub mniej;

Uwaga: Pozycja 34228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prozniowe
lampy sprytronowe.

b. iskierniki wyzwalane, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:
1. czas zwloki dla anody réwny 15 ps lub mniej; oraz

2. przystosowane do znamionowych pradéw szczytowych réwnych
500 A lub wigkszych;

c. moduly lub zespoly do szybkiego przetaczania funkcji, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 3A001.g lub 3A001.h, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

1. szczytowa warto$¢ napigcia anody rowna 2 kV lub wigcej;

2. szczytowa warto$¢ natgzenia pradu anodowego rowna 500 A lub
wigcej; oraz

3. czas wlaczania rowny 1 ps lub mniej.

3. szczytowa warto$¢ nat¢zenia pradu anodowego rowna 100 A lub wigcej;
oraz

4. czas zwloki dla anody rowny 10 ps lub mniej;

Uwaga: Pozycja 6.A.3.a. obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prézniowe
lampy sprytronowe.

b. iskierniki wyzwalane, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:
1. czas zwloki dla anody réwny 15 ps lub mniej; oraz

2. przystosowane do znamionowych pradéow szczytowych rownych
500 A lub wigkszych;

c. moduly lub zespolty do szybkiego przelaczania funkcji posiadajace
wszystkie nizej wymienione wiasciwoscei:

1. szczytowa warto$¢ napigcia anody réwna 2 kV lub wigcej;

2. szczytowa warto$¢ natgzenia pradu anodowego réwna 500 A lub wigcej;
oraz

3. czas wlaczania rowny 1 ps lub mnie;j.

3A229

Generatory impulsow wysokopradowych, takie jak:
N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a. zestawy zaplonowe do detonatoréow (zapalniki, zaptonniki), w tym
zestawy zaplonowe uruchamiane elektronicznie, eksplozja i optycznie,
inne niz te wymienione w pozycji 1A007.a., zaprojektowane do urucha-
miania kontrolowanych detonatorow wielokrotnych ~wymienionych
w pozycji 1A007.b.;

b. modutowe generatory impulséw elektrycznych (impulsatory) posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. zaprojektowane do urzadzen przenosnych, przewoznych lub innych
narazonych na wstrzasy;

2. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krotszym niz 15 ps
przy obciazeniu ponizej 40 €;

3. posiadajace wyjscie pradowe powyzej 100 A;

4. 7zaden z wymiarow nie przekracza 30 cm;

6.A.2.

Nastepujace instalacje zaptonowe i rownowazne generatory impulsow wyso-
kopradowych:

a. zestawy zaptonowe do zaptonnikow (zapalniki, zaptonniki), w tym zestawy
zaptonowe uruchamiane elektronicznie, eksplozyjnie i optycznie, zaprojek-
towane do uruchamiania kontrolowanych zaplonnikow wielokrotnych
wymienionych w pozycji 6.A.1;

b. modutowe generatory impulsow elektrycznych (impulsatory) posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. zaprojektowane do urzadzen przenosnych, przewoznych lub innych
narazonych na wstrzasy;

2. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krotszym niz 15 ps przy
obcigzeniu ponizej 40 Q;

3. posiadajace wyjscie pradowe powyzej 100 A;

4. zaden z wymiaréw nie przekracza 30 cm;

5. masa mniejsza niz 30 kg; oraz
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5. masa mniejsza niz 30 kg; oraz

6. zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur 223 K
(=50 °C) do 373 K (100 °C) lub nadajace si¢ do stosowania w prze-
strzeni powietrznej;

Uwaga: Pozycja 3A4229.b obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp
blyskowych.

c. jednostki mikrowytadowcze posiadajace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. zaden z wymiar6w nie przekracza 35 mm;
2. napigcie znamionowe réwne lub wigksze niz 1 kV; oraz

3. reaktancja pojemnosciowa rowna lub wieksza niz 100 nF.

6. zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur 223 K do
373K (= 50 °C do 100 °C) lub nadajace si¢ do zastosowan lotniczych
i kosmonautycznych.

c. jednostki mikrowyladowcze majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. zaden z wymiarow nie przekracza 35 mm;
2. napigcie znamionowe réwne lub wigksze niz 1 kV; oraz
3. reaktancja pojemnosciowa rowna lub wicksza niz 100 nF.

Uwaga: Uruchamiane optycznie zestawy zaptonowe obejmujg zaréwno
zestawy aktywowane laserowo, jak i zestawy ladowane laserowo.
Uruchamiane eksplozyjnie zestawy zaptonowe obejmujg zaréwno
typy ferroelektryczne, jak i ferromagnetyczne. Pozycja 6A.2.b. obej-
muje wzbudnice ksenonowych lamp btyskowych.

3A230

Szybkie generatory impulsowe oraz ich ,glowice impulsowe”, posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:

a. napigcie wyjsciowe wigksze niz 6 V, przy obcigzeniu rezystancyjnym
mniejszym niz 55 Q; oraz

b. ,.czas narastania impulsow” mniejszy niz 500 ps.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 34230 ,,czas narastania impulsow” definiuje si¢ jako przedzial
czasowy pomiedzy 10 % a 90 % amplitudy napiecia.

2. ,,Glowice impulsowe” oznaczajq sieci formowania impulsow zaprojekto-
wane do przyjmowania funkcji skokowej napiecia i ksztaltowania réznych
przebiegow, np. prostokgtnych, trojkgtowych, skokowych, impulsowych lub
wykiadniczych. ,, Glowice impulsowe” mogq stanowic integralng czesé
generatora  impulsow, modut podigczany do urzqdzenia lub tez
zewnetrznie podlgczane urzqdzenie.

5.B.6.

Szybkie generatory impulsowe oraz ich ,.glowice impulsowe”, posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:

a. napigcie wyjsciowe wigksze niz 6V, przy obcigzeniu rezystancyjnym
mniejszym niz 55 Q; oraz

b. ,.czas narastania impulséw” mniejszy niz 500 ps.
Uwagi techniczne:

1. W pozycji 5.B.6.b. ,,czas narastania impulsow” definiuje si¢ jako przedziat
czasowy pomigdzy 10 % a 90 % amplitudy napigcia.

2. ,,Glowice impulsowe” oznaczaja sieci formowania impulséw zaprojekto-
wane do przyjmowania funkcji skokowej napigcia i ksztattowania réznych
przebiegdw, np. prostokatnych, trojkatowych, skokowych, impulsowych lub
wykladniczych. ,,Glowice impulsowe” moga stanowi¢ integralng czesé
generatora impulsow, modut podtaczany do urzadzenia lub tez zewnetrznie
podiaczane urzadzenie.
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3A231 Generatory neutronéw, w tym lampy, majace obie nast¢pujace wlasciwosci: 6.A.5. Generatory neutronéw, w tym lampy, majace obie nastgpujace wiasciwosci:
a. zaprojektowane do pracy bez zewnetrznych instalacji proézniowych; oraz a. zaprojektowane do pracy bez zewnetrznych systeméw prozniowych; oraz
b. wykorzystujace ktorekolwiek z ponizszych: b. 1. wykorzystujace przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji
jadrowej trytu z deuterem; lub
1. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej trytu
z deuterem; lub 2. wykorzystujace przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji
jadrowej deuteru z deuterem i pozwalajace uzyskaé wynik 3 x 10°
2. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej deuteru neutronéw/s lub wiekszy.
z deuterem i pozwalajace uzyskaé wynik 3 x 10° neutronéw/s lub
wigkszy.
3A232 Nastgpujace wielopunktowe instalacje inicjujgce, inne niz wymienione 6.A.1. Nastgpujace detonatory i wielopunktowe systemy inicjujace:

w pozycji 1A007:

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

N.B.: Zob. pozycja 14007.b w odniesieniu do detonatoréw.
a. nieuzywane;

b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi, przeznaczone
do prawie rownoczesnego inicjowania wybuchéw na obszarze wigkszym
niz 5 000 mm? za pomoca pojedynczego sygnalu zaptonowego przy opoz-
nieniu synchronizacji na calej powierzchni mniejszym niz 2,5 ps.

Uwaga: Pozycja 34232 nie obejmuje kontrolg zapltonnikow wykorzystujgcych
wylqcznie inicjujgce  materialy wybuchowe, takie jak azydek
ofowiawy.

a. nastgpujace zaptonniki elektryczne:
1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych (EBW);
3. zaplonniki udarowe;
4. eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI);
(zob. 3A232).

b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi, przeznaczone
do prawie rownoczesnego inicjowania wybuchoéw na obszarze wigkszym
niz 5 000 mm?* za pomoca pojedynczego sygnatu zaplonowego przy opoz-
nieniu synchronizacji na calej powierzchni mniejszym niz 2,5 ps.

Uwaga: Pozycja 6.A.1. nie obejmuje kontrolg zaptonnikéw wykorzystujacych
wylacznie inicjujace materialy wybuchowe, takie jak azydek
otowiawy.

Uwaga techniczna:

W pozycji 6.A.1. wszystkie przedmiotowe zaptonniki wykorzystujg mate prze-
wodniki elektryczne (mostki, potaczenia mostkowe lub folie) gwaltownie
odparowujace po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokopradowych
impulséw elektrycznych. W przypadku zaptonnikéw nieudarowych wybucha-
jacy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknigciu si¢ z kruszacym
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materialem wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu).
W zaptonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycz-
nego zwalnia przeskok bijnika przez szczeling, a jego uderzenie w materiat
wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng. W niektorych przypadkach bijnik
napedzany jest sita magnetyczng. Termin zaptonnik w postaci folii eksplodu-
jacej moze odnosi¢ si¢ zard6wno do zaptonnikéw typu EB, jak i udarowych.
Czasami zamiast stowa zaptonnik uzywa si¢ takze stowa inicjator.

3A233

Nastgpujace spektrometry masowe, inne niz wyszczegoélnione w pozycji
0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonow o wartosci 230 mas atomowych
lub wickszej oraz posiadajace rozdzielczo$¢ lepsza niz 2 czesci na 230,
oraz zrodla jonéw do tych urzadzen:

a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzg¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami posia-
dajace obydwie ponizsze cechy:

1. uktad wlotowy wigzki molekularnej, ktory wprowadza skolimowang
wigzke molekut do celow analitycznych w rejon zrodla jondw, gdzie
molekutly sa jonizowane przez wiazke elektronow; oraz

2. co najmniej jedng ,,wymrazarke”, ktora mozna schtodzi¢ do tempera-
tury 193 K (-80 °C);

e. nieuzywane;

f. spektrometry masowe ze zrodlem jonoéw do mikrofluoryzacji zaprojekto-
wane do pracy w obecnos$ci aktynowcow lub fluorkow aktynowcow.

Uwagi techniczne:

1. Spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami wymie-
nione w pozycji 34233.d. znane sq rowniez jako spektrometry masowe
z jonizacjq strumieniem elektronow lub spektrometry masowe z jonizacjq
elektronowq.

2. W pozycji 34233.d.2. ,,wymrazarka” jest urzqdzeniem, ktore przechwytuje
molekuly gazu, kondensujgc je lub zamrazajgc na zimnych powierzch-
niach. Do celow pozycji 34233.d.2. kriogeniczna pompa prézniowa
z zamknigtym obwodem helu w stanie gazowym nie jest ,,wymrazarkq”.

3.B.6.

Nastepujace spektrometry masowe, zdolne do pomiaru mas jonow o wartosci
230 mas atomowych lub wigkszej oraz posiadajace rozdzielczos¢ wicksza niz
2 czesei na 230, oraz zrédia jonow do tych urzadzen:

N.B.: Spektrometry masowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
biezacej analizy (on-line) probek szesciofluorku uranu sa objete kontrola
w ramach INFCIRC/254/czg$¢ 1 (ze zmianami).

. plazmowe spektrometry masowe ze sprz¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);

o

. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

o

. spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami posia-
dajace obydwie ponizsze cechy:

1. uktad wlotowy wiagzki molekularnej, ktory wprowadza skolimowang
wigzke czastek do celow analitycznych w rejon zrodia jonow, gdzie
czastki sa jonizowane wigzka elektronow; oraz

2. co najmniej jedng wymrazarke, ktora mozna schtodzi¢ do temperatury
193 K (-80 °C) lub nizszej, by przechwyci¢ te czastki z analitu, ktore nie
zostaly zjonizowane przez wiazke elektronow;

e. spektrometry masowe ze zréodtem jonow do mikrofluoryzacji zaprojekto-
wane do pracy w obecnos$ci aktynowcow lub fluorkow aktynowcow.
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3A234

Linie paskowe zapewniajace $ciezk¢ o malej indukcyjnosci do detonatorow,
posiadajace nastgpujace cechy:

a. napigcie znamionowe wigksze niz 2 kV; oraz

b. indukcyjnos¢ mniejsza niz 20 nH.

6.A.6.

Linie paskowe zapewniajace Sciezk¢ o matej indukcyjnosci do detonatorow,
posiadajace nastgpujace cechy:

a. napigcie znamionowe wigksze niz 2 kV; oraz

b. indukcyjnos¢ mniejsza niz 20 nH.

3D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i cz¢éci sktadowe okre$lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

3D002 ,»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,uzytkowania” sprzgtu 3.D.1. ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,,uzytkowania” sprzetu okre-
wymienionego w pozycjach 3B00l.a do 3B001.f, w pozycji 3B002 lub slonego w pozycjach 3.A.1., 3.B.3. lub 3.B.4.
w pozycji 3A225.

3D225 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wyko- 3.D.3. ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzys-

rzystania wydajnosci przemiennikow czestotliwosci lub generatoréw, tak by
odpowiadaty cechom wymienionym w pozycji 3A225.

tania parametrow sprzetu, ktory jest objety kontrola w pozycji 3.A.1.

3E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

3E001

,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogblng do technologii, stuzaca do ,;roz-
woju” lub ,,produkcji” sprzetu lub materiatow wyszczegolnionych w pozycji
3A, 3B lub 3C.

Uwaga 1: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg , technologii” do ,, produk-
¢ji” sprzetu lub czesci sktadowych objetych kontrolg przez pozycje
34003.

Uwaga 2: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg ,,technologii” do ,,rozwoju’
lub ,,produkcji” uktadow scalonych wyszczegolnionych w pozycji
34001.a.3 do 34001.a.12 spetniajgcych wszystkie ponizsze kryte-
ria:

a. wykorzystujqce ,,technologie” na poziomie 0,130 um lub powy-
zej; oraz

b. posiadajgce strukture wielowarstwowgq z nie wigcej niz trzema
warstwami metalu.

’

3.E.1

,,Technologia” zgodnie z kontrolg technologii w odniesieniu do przypadku
,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzetu, materialow lub ,,oprogra-
mowania” okreslonych w pozycjach 3.A. do 3.D.
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3E201 ,,Technologia”, zgodnie z uwaga og6lna do technologii, stuzaca do ,,uzytko- 3.E.1 ,, Technologia” zgodnie z kontrola technologii w odniesieniu do przypadku
wania” sprzetu wymienionego w pozycji 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, ,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzgtu, materialow lub ,,oprogra-
3A201, 3A225 do 3A234. mowania” okreslonych w pozycjach 3.A. do 3.D.

3E225 ,,Technologia” w postaci kodow lub kluczy, stuzaca do poprawy lub wyko- 3.E.1 ,, Technologia” zgodnie z kontrolg technologii w przypadku ,,rozwoju”, ,,pro-

rzystania wydajnosci przemiennikéw czgstotliwoscei lub generatordw, tak by
odpowiadaty cechom wymienionym w pozycji 3A225.

dukowania” lub ,,uzytkowania” wyposazenia, materialow lub ,,oprogramowa-
nia” okreslonych w pozycjach 3.A. do 3.D.

KATEGORIA 6 — CZUJNIKI I LASERY

6A Systemy, urzadzenia i czesci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgéci skltadowe okre$lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

6A005

Nastegpujace ,,lasery”, ich elementy i urzadzenia optyczne do nich, inne niz
wymienione w pozycjach 0B001.g.5 lub 0B001.h.6:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A205.

Uwaga 1: Do ,,laserow” impulsowych zalicza sig¢ lasery z falg cigglq (CW),
z naktadanymi na nig impulsami.

Uwaga 2: , Lasery” ekscymerowe, polprzewodnikowe, chemiczne, CO, CO,
i neodymowo-szklane ,,0 niepowtarzajgcych sie impulsach”
wymienione sq wylgcznie w pozycji 64005.d.

Uwaga techniczna:

,,O niepowtarzajqcych si¢ impulsach” dotyczy ,, laserow” wytwarzajgcych
jeden impuls wyjsciowy lub , laserow”, w ktorych odcinek czasowy migdzy
impulsami wynosi powyzej jednej minuty.

Uwaga 3: Pozycja 64005 obejmuje ,,lasery” wicknowe.

Uwaga 4: Poziom kontroli , laserow” wykorzystujgcych przetworzenie czes-
totliwosci (tzn. zmiane dlugosci fali) w inny sposob niz przez
,, pompowanie” jednego lasera innym , laserem” okreslony jest
przez zastosowanie parametrow kontroli zaréowno do wyjscia
,lasera” Zrodlowego, jak i do wyjscia optycznego o przeksztal-
conej czestotliwosci.

3.A2

N.B. Zobacz tez w odniesieniu do 6A205.
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Uwaga 5: Pozycja 64005 nie obejmuje kontrolg nastepujgcych ,, laserow”:
a. rubinowy o energii wyjsciowej ponizej 20 J;
b. azotowy;
c. kryptonowy.

Uwaga techniczna:

W pozycji 64005 , sprawnosé catkowitq” definiuje sie jako stosunek mocy
wyjsciowej ,, lasera” (lub ,,Sredniej mocy wyjsciowej”) do catkowitej mocy
wejsciowej wymaganej do funkcjonowania , lasera”, w tym zasilania/
kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika cie-

pla.

a. ,nieprzestrajalne” ,lasery” z falg ciagla spetniajace ktorekolwiek z ponizs-
zych kryteriow:

1. dlugosc fali wyjsciowej ponizej 150 nm i moc wyjsciowa powyzej 1 W;

2. dlugos¢ fali wyjsciowej rowna lub wigksza niz 150 nm, ale nie wigksza
niz 510 nm i moc wyjsciowa powyzej 30 W;

Uwaga: Pozycja 64005.a.2 nie obejmuje kontrolg ,,laserow” argono-
wych o mocy wyjsciowej rownej lub mniejszej niz 50 W.

3. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 510 nm, ale nie wigksza niz
540 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnat wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 150 W;

4. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 540 nm, ale nie wigksza niz 800 nm
i moc wyjsciowa powyzej 30 W;

5. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie wigksza niz
975 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 80 W;
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6. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 975 nm, ale nie wigksza niz
1 150 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:
a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego

i moc wyjsciowa przekraczajaca 200 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego

i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. ,,sprawnos¢ catkowita” powyzej 18 % 1 moc wyjSciowa powyzej

500 W; lub

2. moc wyj$ciowa powyzej 2 kW;

Uwaga 1: Pozycja 64005.a.6.b nie obejmuje kontrolg ,, laserow”
przemystowych dzialajgcych w trybie z pojedynczym
przejsciem poprzecznym o mocy wyjsciowej powyzej
2 kW a nieprzekraczajqcej 6 kW i o masie catkowitej
wigkszej niz 1 200 kg. Do celow niniejszej uwagi masa
catkowita obejmuje wszystkie czesci skladowe wymagane
do funkcjonowania ,lasera”, tzn. ,laser”, zasilacz,
wymiennik ciepla, natomiast nie obejmuje kontrolg
zewnetrznych urzqdzen optycznych do kondycjonowania
lub wysylania wiqzki.

Uwaga 2: Pozycja 64005.a.6.b nie obejmuje kontrolg ,, laserow”
przemystowych dzialajgcych w  trybie z pojedynczym
przejsciem poprzecznym spetniajgcych ktorekolwiek z po-
nizszych kryteriow:

a. moc wyjsciowa wigksza niz 500 W, ale nieprzekrac-
zajgca 1 kW oraz speiniajqce wszystkie z ponizszych
kryteriow:

1. iloczyn parametrow wigzki (BPP) przekraczajgcy
0,7 mm * mrad, oraz

2. ,jasno$S¢” nieprzekraczajgcqg 1 024 W/(mm -«
mrad)z;
b. moc wyjsciowa wigksza niz 1 kW, ale nieprzekracza-
Jgca 1,6 kW oraz ktérych wartos¢ BPP przekracza
1,25 mm * mrad;

c. moc wyjsciowa wigksza niz 1,6 kW, ale nieprzekrac-
zajgca 2,5 kW oraz ktérych wartos¢ BPP przekracza
1,7 mm * mrad;

d. moc wyjsciowa wigksza niz 2,5 kW, ale nieprzekrac-
zajgca 3,3 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
2,5 mm * mrad;
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e. moc wyjsciowa wigksza niz 3,3 kW, ale nieprzekrac-
zajqca 4 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
3,5 mm ¢ mrad;

[ moc wyjsciowa wigksza niz 4 kW, ale nieprzekracza-
Jagca 5 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
5 mm ¢ mrad;

g. moc wyjsciowa wigksza niz 5 kW, ale nieprzekracza-
jgca 6 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
7.2 mm * mrad;

h. moc wyjsciowa wigksza niz 6 kW, ale nieprzekracza-
Jjgca 8 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
12 mm * mrad; lub

i. moc wyjsciowa wigksza niz 8 kW, ale nieprzekracza-
Jjgca 10 kW oraz ktorych wartos¢ BPP przekracza
24 mm * mrad.

Do celow pozycji 64005.a.6.b. uwaga 2.a. ,,jasnos¢”
definiowana jest jako moc wyjsciowa , lasera”
podzielona przez iloczyn parametrow wiqzki (BPP)
do kwadratu, tj. (moc wyj$ciowa)/BPP-.

7. dhugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 1 150 nm, ale nie wigksza niz
1 555 nm, i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przej$cia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub
b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i moc wyjsciowa przekraczajaca 80 W; lub
8. dlugosc fali wyjsciowe]j ponizej 1 555 nm i moc wyjsciowa powyzej
1W;

b. ,nieprzestrajalne” ,lasery impulsowe”, speiajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:
1. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 150 nm i ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:
a. energia wyjsciowa powyzej 50 mJ na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 1 W; lub
b. ,,przeci¢gtna moc wyjsciowa” powyzej 1 W;

3.A2.

a. Lasery na parach miedzi, majace obie nastgpujace wiasciwosci:
1. pracujace w przedziale dlugosci fal od 500 do 600 nm; oraz
2. $rednia moc wyjsciowa réwna lub wigksza niz 30 W.
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. dlugos¢ fali wyjsciowej 150 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca

510 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

>

a. energia wyjsciowa powyzej 1,5] na impuls i ,,szczytowa moc’
impulsu powyzej 30 W; lub
b. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 30 W;
Uwaga: Pozycja 6A4005.b.2.b nie obejmuje kontrolg , laserow”
argonowych majgcych ,,przecietng moc wyjsciowg”
rowng lub wiekszq 50 W.

. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 510 nm, ale nie wigksza niz

540 nm oraz ktorykolwiek z poniZszych parametrow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

>

1. energia wyjsciowa powyzej 1,5J na impuls i ,,szczytowa moc’
impulsu powyzej 50 W; lub
2. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 50 W; lub
b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 1,5J na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 150 W; lub

2. ,przeci¢gtna moc wyjsciowa” powyzej 150 W;

. dhugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 540 nm, ale nie wigksza niz

800 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

a. ,.czas trwania impulsu” ponizej 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 0,005] na impuls i ,szczytowa
moc” impulsu powyzej 5 GW; lub

2. ,przeci¢gtna moc wyjsciowa” powyzej 20 W; lub

b. ,,czas trwania impulsu” rowny lub przekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:
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1. energia wyjsciowa powyzej 1,5J na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 30 W; lub
2. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 30 W;
5. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie wigksza niz
975 nm oraz ktoérykolwiek z ponizszych parametrow:
a. ,,czas trwania impulsu” ponizej 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:
1. energia wyjsciowa powyzej 0,005 J na impuls i ,,szczytowa moc’
impulsu powyzej 5 GW; lub

>

2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia poprzecznego
i ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 20 W;

b. ,,czas trwania impulsu” rowny lub przekraczajacy 1 ps i nieprzekra-
czajacy | ps i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

>

1. energia wyjsciowa powyzej 0,5 ] na impuls i ,,szczytowa moc’
impulsu powyzej 50 W;
2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 20 W; lub
3. sygnal wyjéciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 50 W; lub
c. ,,czas trwania impulsu” przekraczajacy 1 us i ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:
1. energia wyjsciowa powyzej 2J na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 50 W;
2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 50 W; lub
3. sygnal wyjéciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
1 ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 80 W;
6. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 975 nm, ale nie wigksza niz
1 150 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:
a. ,,czas trwania impulsu” ponizej 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. wyjsciowa ,,moc szczytowa” powyzej 2 GW na impuls;
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2. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 10 W; lub

3. energia wyjsciowa wigksza niz 0,002 J na impuls;

. ,Czas trwania impulsu” rowny lub przekraczajacy 1 ps i krotszy niz

1 ns i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. wyjéciowa ,,moc szczytowa” powyzej 5 GW na impuls;
2. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 10 W; lub

3. energia wyjsciowa wigksza niz 0,1 J na impuls;

. ,,Czas trwania impulsu” rowny lub przekraczajacy 1 ns, ale nieprze-

kraczajacy 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,,moc szczytowa” przekraczajaca 100 MW;

b. ,przeci¢tna moc wyjsciowa” przekraczajaca 20 W, ograni-
czona projektowo do maksymalnej czgstotliwosci powtarzania
impulsoéw mniejszej niz lub rownej 1 kHz;

c. ,,sprawno$¢ catkowita” przekraczajaca 12 %, ,,przeci¢tna moc
wyjéciowa” przekraczajagca 100 W 1 zdolne do pracy przy
czestotliwosci powtarzania impulsow wigkszej niz 1 kHz;

d. ,,przecigtna moc wyjsciowa” przekraczajaca 150 W i zdolne
do pracy przy czgstotliwosci powtarzania impulsow wigkszej
niz 1 kHz; lub

e. energia wyjsciowa wigksza niz 2 J na impuls; lub

2. sygnal wyjSciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,moc szczytowa” przekraczajaca 400 MW;

b. ,,sprawnos¢ catkowita” przekraczajaca 18 % i ,,przeci¢tna moc
wyjéciowa” przekraczajaca 500 W;

¢. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 2 kW; lub

d. energia wyjsciowa wigksza niz 4 J na impuls; lub
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d. ,,czas trwania impulsu” przekraczajacy 1 ps i ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,,moc szczytowa” przekraczajaca 500 kW;

b. ,.sprawno$¢ catkowita” przekraczajaca 12 % 1 ,,przecigtna moc
wyjsciowa” przekraczajaca 100 W; lub

¢. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 150 W; lub

2. sygnat wyjsciowy w trybie wielokrotnego przej$cia poprzecznego
i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,,moc szczytowa” przekraczajaca 1 MW,

b. ,,sprawno$¢ catkowita” przekraczajaca 18 % i ,,przecigtna moc
wyjéciowa” przekraczajaca 500 W; lub

¢. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 2 kW;
7. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 1 150 nm, ale nie wigksza niz
1 555 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:
a. ,czas trwania impulsu” nieprzekraczajacy 1 ps i ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:
1. energia wyjsciowa powyzej 0,5 J na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 50 W;
2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 20 W; lub
3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 50 W; lub
b. ,.czas trwania impulsu” przekraczajacy 1 ps i ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:
1. energia wyjsciowa powyzej 2J na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 50 W;
2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 50 W; lub
3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
i ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 80 W; lub
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8. dhugos¢ fali wyjsciowej powyzej 1 555 nm i ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 100 mJ na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 1 W; lub

b. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 1 W;

c. ,lasery” przestrajalne, spetiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dhugos¢ fali wyjsciowej ponizej 600 nm i ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 50 mJ na impuls i ,,szczytowa moc”

impulsu powyzej 1 W; lub

b. przecietna lub cigglta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

Uwaga: Pozycja 64005.c.1 nie obejmuje kontrolg laserow barwniko-
wych ani innych laserow cieczowych z wielomodalnym
sygnatem wyjsciowym i o dlugosci fali wynoszgcej 150 nm
lub wiecej, ale nieprzekraczajqcej 600 nm, i spelniajgcych
wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa ponizej 1,5 J na impuls i ,,moc szczy-
towa” ponizej 20 W, oraz

2. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa ponizej 20 W.

. dlugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca

1400 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 1J na impuls i ,szczytowa moc”
impulsu powyzej 20 W; lub

b. przecigtna lub ciaglta (CW) moc wyjsciowa powyzej 20 W; lub

. dlugos¢ fali wyjsciowej powyzej 1 400 nm i ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 50 mJ na impuls i ,,szczytowa moc”
impulsu powyzej 1 W; lub

b. przecietna lub ciggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;
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d. nastepujace inne ,,lasery”, niewymienione w pozycjach 6A005.a, 6A005.b,
lub 6A005.c:

1. nastgpujace ,,lasery” potprzewodnikowe:

Uwaga 1: Pozycja 64005.d.1 obejmuje , lasery” polprzewodnikowe

wyposazone w optyczne zlgcza wyjsciowe (np. kable
z widkien swiattowodowych).

Uwaga 2: Poziom kontroli ,,laserow” polprzewodnikowych zaprojek-

towanych specjalnie do innych urzqdzen wynika z poziomu
kontroli tych innych urzgdzen.

. indywidualne ,,lasery” potprzewodnikowe dziatajace w trybie z poje-

dynczym przejéciem poprzecznym spetniajace ktorekolwiek z poniz-

szych kryteriow:

1. dlugos¢ fali rowna lub mniejsza niz 1 510 nm oraz przecigtna
lub ciggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1,5 W; lub

2. dlugos¢ fali wigksza niz 1510 nm oraz przecigtna lub ciagla
(CW) moc wyjsciowa powyzej 500 mW;

. indywidualne ,lasery” polprzewodnikowe dziatajace w trybie

z wielokrotnym przejsciem poprzecznym spetniajace ktorekolwiek

z ponizszych kryteriow:

1. dlugo$¢ fali ponizej 1400 nm oraz przecigtna lub cigglta (CW)
moc wyjsciowa powyzej 15 W;

2. dlugos¢ fali rowna lub wigksza niz 1400 nm, a mniejsza niz
1900 nm oraz przecigtna lub ciggta (CW) moc wyjsciowa
powyzej 2,5 W; lub

3. dlugo$¢ fali rowna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecig¢tna lub
cigglta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

. indywidualne ,,szeregi” ,laserow” potprzewodnikowych spetniajace

ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugos¢ fali ponizej 1400 nm oraz przecigtna lub ciagta (CW)
moc wyjsciowa powyzej 100 W;

2. dlugos¢ fali rowna lub wigksza niz 1400 nm, a mniejsza niz
1900 nm oraz przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa
powyzej 25 W; lub

3. dhlugos$¢ fali rowna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecigtna lub
ciggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 10 W;
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d. ,macierze” ,laserow” potprzewodnikowych (uktady dwuwymia-
rowe) spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. majace dlugos¢ fali mniejsza niz 1 400 nm i spetniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

a.

przecigtna lub ciagta (CW) catkowita moc wyjsciowa mniejsza
niz 3 kW oraz przecigtna lub ciggta (CW) wyjsciowa ,,gestos¢
mocy” powyzej 500 W/cm?;

. przecigtna lub ciaggla (CW) catkowita moc wyjsciowa nie

mniejsza niz 3 kW, lecz nie wigksza niz 5 kW oraz przecigtna
lub ciagta (CW) wyjéciowa ,,gestos¢ mocy” powyzej 350 W/em?;

. przecietna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjsciowa powyzej

5 kW;

. szczytowa ,,gesto$é mocy” impulsu powyzej 2 500 W/ecm?; lub

e. przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggta (CW) catkowita

moc wyjsciowa powyzej 150 W;

2. majace dlugos¢ fali nie mniejsza niz 1 400 nm, lecz mniejsza niz
1900 nm i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

przecigtna lub ciagta (CW) catkowita moc wyjsciowa mniejsza
niz 250 W oraz przecig¢tna lub ciggta (CW) wyjsciowa ,,g¢s-
to$¢ mocy” powyzej 150 W/em?;

. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc wyjéciowa nie

mniejsza niz 250 W, lecz nie wigksza niz 500 W oraz prze-
cigtna lub ciggta (CW) wyjsciowa ,,gestos¢ mocy” powyzej
50 W/em?;

. przecietna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjsciowa powyzej

500 W;

. szczytowa ,.gesto$é mocy” impulsu powyzej 500 W/em?; lub

e. przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggta (CW) catkowita

moc wyjsciowa powyzej 15 W;

3. majace dlugos¢ fali nie mniejsza niz 1 900 nm i spehiajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

b.

przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa ,,gestos¢ mocy”
powyzej 50 W/em?;
przecigtna lub ciggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 10 W; lub

c. przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggta (CW) catkowita

moc wyjsciowa powyzej 1,5 W; lub
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c.

4. posiadajace przynajmniej jeden ,szereg” ,laserow” okreslony
w poz. 6A005.d.1.c;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 64005.d.1.d ,,gestos¢ mocy” oznacza catkowitq
moc wyjsciowq , lasera” podzielong przez powierzchni¢ emitera
,,macierzy”.

»~macierze” ,laserow” potprzewodnikowych inne niz wymienione
w poz. 6A005.d.1.d spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z mysla o laczeniu
ich z innymi ,,macierze” w celu utworzenia wigkszej ,,macierzy”;
oraz

2. majgce zintegrowane potgczenia, wspdlne zarowno dla uktadow
elektronicznych, jak i uktadéw chtodzenia;

Uwaga 1: , Macierze” utworzone przez polgczenie , macierzy”
,laserow”  polprzewodnikowych opisanych w  poz.
64005.d.1.e, ktore nie sq zaprojektowane z myslg
o dalszym lgczeniu lub modyfikacji, sq wyszczegol-
nione w poz. 64005.d.1.d.

Uwaga 2: ,, Macierze” utworzone przez polgczenie , macierzy”
, laserow”  polprzewodnikowych opisanych w  poz.
6A005.d.1.e, ktore sq zaprojektowane z myslg
o dalszym lgczeniu lub modyfikacji, sq wyszczegol-
nione w poz. 64005.d.1.e.

Uwaga 3: Pozycja 64005.d.1.e nie obejmuje kontrolq modular-
nych zespotow pojedynczych ,,szeregow” zaprojekto-
wanych do montowania jako liniowe ukiady szere-
g0w.

Uwagi techniczne:

1.

,Lasery” pélprzewodnikowe sq powszechnie nazywane diodami
,, laserowymi”.

Y- 7 (z zZe , Sz iem” , laserow” poiprz iko-
Szere, wany takze , szeregiem laserow olprzewodniko

wych, ,,szeregiem” diod ,, laserowych” lub , szeregiem” diod) sktada
si¢ z wielu polprzewodnikowych ,,laserow” w uktadzie jednowymia-
rowym.

., Macierz” skiada si¢ z wielu , szeregow” tworzqcych dwuwymia-

rowy uktad ,,laserow” polprzewodnikowych.
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. ,lasery” na tlenku wegla (CO) spelniajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 2J na impuls i ,szczytowa moc”
impulsu powyzej 5 kW; lub

b. przecig¢tna lub ciggta (CW) moc wyj$ciowa powyzej S kW;

. ,lasery” na dwutlenku wegla (CO,) spetniajace ktorekolwiek z poniz-

szych kryteriow:
a. ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 15 kW;

b. wyjscie impulsowe z ,.czasem trwania impulsu” powyzej 10 ps
oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

1. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 10 kW; lub
2. ,,moc szczytowa” przekraczajaca 100 kW; lub

c. wyjscie impulsowe o ,,szerokosci impulsu” réwnej lub mniejszej
niz 10 ps oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

1. energia impulsu powyzej 5J na impuls; lub

2. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 2,5 kW;

. lasery” ekscymerowe spehniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-

riow:

a. dlugos¢ fali wyjsciowej nieprzekraczajaca 150 nm oraz ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:
1. energia wyjsciowa wigksza niz 50 mJ na impuls; lub
2. ,przeci¢gtna moc wyjsciowa” powyzej 1 W;

b. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajagca 150 nm, ale nie wigksza niz
190 nm oraz ktérykolwiek z ponizszych parametrow:

1. energia wyj$ciowa wigksza niz 1,5 J na impuls; lub

2. ,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 120 W;

3.A2.

h. Impulsowe lasery ekscymerowe (XeF, XeCl, KrF) posiadajace wszystkie
nizej wymienione wiasciwoscei:

1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomiedzy 240 nm a 360 nm;
2. czgstotliwos¢ powtarzania powyzej 250 Hz; oraz

3. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 500 W.
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c. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 190 nm, ale nie wicksza niz
360 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

1. energia wyjSciowa wigksza niz 10 J na impuls; lub
2. ,,przeci¢gtna moc wyjsciowa” powyzej 500 W; lub

d. dlugos¢ fali wyjsciowej powyzej 360 nm i ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. energia wyj$ciowa wigksza niz 1,5 ] na impuls; lub
2. ,,przecigtna moc wyjsciowa” powyzej 30 W;

N.B.: W przypadku , laserow” ekscymerowych specjalnie zaprojekto-
wanych dla urzqdzen litograficznych zob. 3B001.

5. nastepujace ,,lasery chemiczne”:

o

. ylasery” fluorowodorowe (HF);

o

. ylasery” na fluorku deuteru (DF);

o

. nastepujace ,,lasery z przekazaniem energii”:
1. ,lasery” tlenowo-jodowe (O,-I);

2. ,lasery” na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku wegla (DF-
COy);

6. ,lasery” neodymowo-szklane ,,0 niepowtarzajacych si¢ impulsach”
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,czas trwania impulsu” nieprzekraczajacy 1 pus oraz energia
wyjsciowa powyzej 50 J na impuls; lub

b. ,.czas trwania impulsu” przekraczajacy 1 ps oraz energia wyjsciowa
powyzej 100 J na impuls;

Uwaga: ,,O niepowtarzajgcych sie impulsach” dotyczy , laserow”
wytwarzajgcych jeden impuls wyjsciowy lub , laserow”,
w  ktorych odcinek czasowy miedzy impulsami wynosi
powyzej jednej minuty.

e. nastegpujace czesci skladowe:

1. zwierciadta ,,chtodzone czynnie” lub za pomocg termicznej chtodnicy
rurkowej;
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Uwaga techniczna:

,, Chlodzenie czynne” jest technikq chlodzenia elementow optycznych za
pomocq cieczy przeplywajgcej pomiedzy powierzchniq optyczng
a dodatkowq (zazwyczaj znajdujgcq sie w odleglosci ponizej 1 mm
od powierzchni optycznej), wskutek czego nastgpuje odprowadzenie
ciepla z powierzchni optycznej.

. zwierciadla optyczne lub przepuszczalne lub czgsciowo przepuszczalne

elementy optyczne lub elektrooptyczne, inne niz bezpiecznikowe stoz-
kowe zlaczki $wiattowodowe i wielowarstwowe siatki dielektryczne,
specjalnie zaprojektowane do wymienionych ,,laserow”;

Uwaga: Zlgczki swiatlowodowe i wielowarstwowe siatki dielek-
tryczne sq wyszczegolnione w pozycji 64005.e.3.

3. nastepujace elementy laserow wioknowych:

a. bezpiecznikowe stozkowe zlaczki $wiattowodowe do Iaczenia
$wiattowodow wielomodowych spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

1. thumienno$¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) lub rowna 0,3 dB
utrzymywana przy znamionowej tacznej przecigtnej lub ciaglej
mocy wyjsciowej (z wylaczeniem mocy wyjsciowej przekazy-
wanej przez rdzen jednomodowy, jesli istnieje) przekraczajacej
1 000 W; oraz

2. liczba wiokien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3;

b. bezpiecznikowe stozkowe zlaczki $wiattowodowe do Ifaczenia
swiattowodow jednomodowych ze §wiattowodami wielomodowymi
spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. thumienno$¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) niz 0,5 dB utrzymy-
wana przy znamionowej tacznej przecietnej lub ciaglej mocy
wyjsciowej przekraczajacej 4 600 W;

2. liczba wiokien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3; oraz
3. spehianie ktoregokolwiek z ponizszych kryteriow:

a. iloczyn parametrow wiazki (BPP) mierzony na wyjsciu
nieprzekraczajacy 1,5 mm mrad dla liczby wiokien wejscio-
wych nie wigkszej niz 5; lub
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b. iloczyn parametrow wiazki (BPP) mierzony na wyjsciu
nieprzekraczajacy 2,5 mm mrad dla liczby wiokien
wejsciowych wigkszej niz 5;

c. wielowarstwowe siatki dielektryczne posiadajace wszystkie ponizsze
cechy:

1. zaprojektowane w celu sterowania wiazka widmowa lub kohe-
rentng pigciu lub wigkszej liczby laserow widknowych; oraz

2. prog uszkodzen wywotanych laserem z falg ciggla (LIDT) jest
wigkszy lub réwny 10 kW/cm?;

f. nastgpujace urzadzenia optyczne:

N.B.:  Odnosnie do elementow optycznych z dzielong aperturq, zdol-
nych do pracy w , laserach super wysokiej mocy” (,,SHPL”)
zob. takze wykaz uzbrojenia.

1. dynamiczne urzadzenia pomiarowe do czota fali (faza) umozliwiajace
mapowanie co najmniej 50 potozef na czole wigzki falowej i spetnia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. szybko$¢ analizy obrazow rowna lub wyzsza niz 100 Hz oraz
dyskryminacja fazy na co najmniej 5 % dlugosci fali wiazki; lub

b. szybko$¢ analizy obrazéw rowna lub wyzsza niz 1 000 Hz oraz
dyskryminacja fazy na co najmniej 20 % dtugosci fali wiazki;

2. ,laserowe” urzadzenia diagnostyczne umozliwiajace pomiar bledéw
sterowania potozeniem katowym ,,systemow laserowych super wyso-
kiej mocy” (SHPL) z doktadnoscig rowna lub lepszg niz 10 uprad
(mikroradianow);

3. urzadzenia optyczne 1 elementy specjalnie zaprojektowane do
systemoéw ,,SHPL” w formie zespotéw fazowanych w celu stero-
wania wigzkami koherentnymi z doktadnoscia A/10 dla okre$lonej
dlugosci fali, lub 0,1 pm, w zaleznosci od tego, ktoéra z tych wiel-
kosci jest mniejsza;

4. teleskopy projekcyjne specjalnie zaprojektowane do systemow SHPL;

g. ,laserowe urzadzenia do detekcji akustycznej” spelniajace wszystkie
z ponizszych kryteriow:

1. ciggta moc wyj$ciowa lasera z falg ciagla rowna lub przewyzszajaca
20 mW;
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2. stabilno$¢ czgstotliwosci lasera réwna lub lepsza (mniejsza) niz
10 MHz;

3. dlugos¢ fali lasera rowna lub przewyzszajaca 1 000 nm, ale nie prze-
wyzszajaca 2 000 nm;

4. rozdzielczo$¢ ukltadu optycznego lepsza (mniejsza) niz 1 nm; oraz
5. stosunek sygnatu optycznego do szumu réwne lub przewyzszajace 10°.

Uwaga techniczna:

, Laserowe urzqdzenia do detekcji akustycznej” sq czasami okreslane
nazwq mikrofonu laserowego Ilub mikrofonu wykrywajgcego przephyw
czgstek.

6A202 Lampy fotopowielaczowe majace obie nast¢pujace cechy: S.AL Lampy fotopowielaczowe majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. powierzchnie fotokatody powyzej 20 cm?; oraz a. powierzchnie fotokatody powyzej 20 cm?; oraz
b. czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns. b. b. czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns.
6A203 Nastepujace kamery filmowe i ich podzespoly, inne niz okreslone w pozycji 5.B.3. Nastgpujace bardzo szybkie kamery i urzadzenia obrazowe oraz czgsci skta-

6A003:

N.B. 1: , Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub
wykorzystania wydajnosci kamery lub urzqdzenia obrazowego, tak
by odpowiadaly cechom pozycji 64203.a., 64203.b. lub 6A4203.c.,
jest wymienione w pozycji 6D203.

N.B. 2: , Technologia” w postaci kodow lub kluczy, stuzqca do poprawy lub
wykorzystania wydajnosci kamery lub urzqdzenia obrazowego, tak
by odpowiadaly cechom pozycji 64203.a., 64203.b. lub 64203.c.,
jest wymieniona w pozycji 6E203.

Uwaga:

Pozycje 6A203.a. do 6A203.c. nie obejmuja kontrola kamery lub urzadzen
obrazowych, jesli posiadaja osprzet, ,,oprogramowanie” lub ,technologi¢”,
ktorych pewne cechy ograniczaja skutecznos$¢ badz wydajnos¢ do poziomu
nizszego niz okreslony powyzej, pod warunkiem ze spehniaja ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. w celu dokonania w nich ulepszen Ilub zmniejszenia ograniczen muszq
zosta¢ odestane do pierwotnego producenta;

dowe do nich:

N.B.: ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub
wykorzystania parametrow kamer lub urzadzen obrazowych, tak by
odpowiadaty ponizszym charakterystykom, jest objgte kontrola w pozy-
cjach 5.D.1 i 5.D.2.
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2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na spel-
nienie wymogow wymienionych w pozycji 6D203, wymagajq ,,oprogra-
mowania” okreslonego w pozycji 64203; lub

3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajnosci, pozwalajgcych na spet-
nienie wymogow wymienionych w pozycji 6E203, wymagajq ,,technolo-
gii” w postaci kluczy lub kodow okreslonej w pozycji 64203.

6A203 a. nastgpujace kamery smugowe 1 specjalnie do nich zaprojektowane 5.B3.a . nastgpujace kamery smugowe i specjalnie do nich zaprojektowane czgsci
elementy: sktadowe:

1. kamery smugowe z predkosciami zapisu powyzej 0,5 mm/pus; 1. kamery smugowe z predkosciami zapisu powyzej 0,5 mm/ps;

2. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej 50 ns lub 2. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej 50 ns lub
mniejszej; mniejszej;

3. lampy smugowe do kamer wyszczegélnionych w pozycji 6A203.a.2; 3. lampy smugowe do kamer wyszczegdlnionych w pozycji 5.B.3.a.2.;

4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, 4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych,
ktore maja strukture modutowa i ktore pozwalaja na osiagnigcie para- ktore maja struktur¢ modutowa i ktore pozwalaja na osiagnigcie para-
metréw wymienionych w pozycjach 6A203.a.1. lub 6A203.a.2.; metréw wymienionych w pozycjach 5.B.3.a.1 lub 5.B.3.a.2.;

5. elektroniczne elementy synchronizujgce oraz specjalne zespoty 5. elektroniczne elementy synchronizujace oraz specjalne zespoty wirnikow
wirnikow skladajace si¢ z turbinek, zwierciadet i lozysk specjalnie skladajace si¢ z turbinek, zwierciadel i tozysk specjalnie zaprojektowane
zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji 5.B.3.a.1.;
6A203.a.1.;

6A203 b. nastgpujace kamery obrazowe 1 specjalnie do nich zaprojektowane 5.B3.b . nastgpujace kamery obrazowe i specjalnie do nich zaprojektowane elemen-

elementy:

1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkoscig powyzej 225 000 klatek
zdjeciowych na sekunde;

2. kamery obrazowe o czasie naswietlania 50 ns lub krotszym;

3. lampy obrazowe oraz potprzewodnikowe urzadzenia obrazowe o czasie
bramkowania szybkich obrazoéw (czasie dzialania migawki) wyno-
szacym 50 ns lub mniej, specjalnie zaprojektowane do kamer wyszcze-
golnionych w pozycji 6A203.b.1 lub 6A203.b.2.;

ty:

1. kamery obrazowe z kadrowaniem z szybkos$cig powyzej 225 000 klatek
zdjeciowych na sekundg;

2. kamery obrazowe o czasie naswietlania 50 ns lub krotszym;

3. lampy obrazowe oraz péiprzewodnikowe urzadzenia obrazowe o czasie
bramkowania szybkich obrazéw (czasie dziatania migawki) wynoszacym
50 ns lub mniej, specjalnie zaprojektowane do kamer wyszczegodlnio-
nych w pozycji 5.B.3.b.1 lub 5.B.3.b.2;
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4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer obrazowych,
ktore maja struktur¢ modutowa i ktoére pozwalaja na osiagnigcie para-
metrow wymienionych w pozycjach 6A203.b.1. lub 6A203.b.2,;

5. elektroniczne elementy synchronizujace oraz specjalne zespoty
wirnikow skladajace si¢ z turbinek, zwierciadet i tozysk specjalnie
zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji
6A203.b.1 lub 6A203.b.2.;

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A203.b. szybkie kamery jednoklatkowe mogq by¢ uzywane samo-
dzielnie do wytworzenia pojedynczego obrazu dynamicznego zdarzenia Ilub
kilka takich kamer moze by¢ lgczone w sekwencyjnie uruchamiany uklad
w celu wytworzenia szeregu obrazow zdarzenia.

4. zespoty wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer obrazowych, ktore
maja struktur¢ modutowa i ktére pozwalaja na osiagnigcie parametrow
wymienionych w pozycjach 5.B.3.b.1 lub 5.B.3.b.2,;

5. elektroniczne elementy synchronizujace oraz specjalne zespoty wirnikow
sktadajace si¢ z turbinek, zwierciadel i tozysk specjalnie zaprojektowane
do stosowania w kamerach wymienionych w pozycjach 5.B.3.b.1 lub
5B.3.b.2;;

6A203

c. nastepujagce kamery poOlprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi
i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1. kamery potprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi o czasie
bramkowania szybkich obrazéw (czasie dzialania migawki) wyno-
szacym 50 ns lub mniej;

2. potprzewodnikowe urzadzenia obrazowe i1 lampowe wzmacniacze
obrazu o czasie bramkowania szybkich obrazow (czasie dzialania
migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej specjalnie zaprojektowane do
kamer wymienionych w pozycji 6A203.c.1.;

3. migawki elektrooptyczne z fotokomoérkami dziatajacymi na zasadzie
efektu Kerra lub Pockela o czasie bramkowania szybkich obrazow
(czasie dziatania migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej;

4. zespoly wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer, ktére maja
struktur¢ modutowa i1 ktore pozwalaja na osiggnigcie parametrow
wymienionych w pozycji 6A203.c.1.;

5.B3.c

c. nastepujace kamery poélprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi
i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1. kamery polprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi o czasie
bramkowania szybkich obrazow (czasie dziatania migawki) wynoszacym
50 ns lub mniej;

2. polprzewodnikowe urzadzenia obrazowe 1 lampowe wzmacniacze
obrazu o czasie bramkowania szybkich obrazow (czasie dziatania
migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej specjalnie zaprojektowane do
kamer wymienionych w pozycji 5.B.3.c.1.;

3. migawki elektrooptyczne z fotokomorkami dziatajacymi na zasadzie
efektu Kerra lub Pockela o czasie bramkowania szybkich obrazow
(czasie dziatania migawki) wynoszacym 50 ns lub mniej;

4. zespoty wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer, ktore maja struk-
ture¢ modutowa i ktore pozwalaja na osiggnigcie parametrow wymienio-
nych w pozycji 5.B.3.c.1.

Uwaga techniczna:

Szybkie kamery jednoklatkowe mogq by¢ uzywane samodzielnie do wytwo-
rzenia pojedynczego obrazu dynamicznego zdarzenia lub kilka takich kamer
moze by¢ lgczone w sekwencyjnie uruchamiany ukiad w celu wytworzenia
szeregu obrazow zdarzenia.
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6A203 d. kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki 1.A2. Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do
do nich, skonstruowane lub przystosowane w taki sposob, ze sa w stanie nich, skonstruowane w taki sposob (lub jako takie sklasyfikowane), aby byty
wytrzymaé promieniowanie o natgzeniu powyzej 50 x 10> Gy (Si) [5 x w stanie wytrzyma¢ promieniowanie o calkowitym natezeniu powyzej 5 x 10*
10° rad (Si)] bez pogorszenia wlasnosci eksploatacyjnych, oraz specjalnie Gy (Si) bez pogorszenia whasnosci eksploatacyjnych.
do nich zaprojektowane soczewki. .
Uwaga techniczna:
Uwaga techni : . . . . . N
wagd lechmicana Termin Gy (Si) dotyczy energii w dzulach na kilogram, pochtanianej przez
Termin Gy (Si) odnosi si¢ do energii w dzulach na kilogram pochionigtej nieprzykrytg probke krzemowgq wystawiong na promieniowanie jonizujqce.
przez nieekranowang probke krzemu poddang promieniowaniu jonizujg-
cemu.
6A205 Nastegpujace ,,lasery”, wzmacniacze ,laserowe” 1 oscylatory, inne niz wymie- 3.A2. Nastgpujace lasery, wzmacniacze laserowe i oscylatory:
i jach 0B001.g.5, 0BOO1.h.6 i 6A005:
nione wpozycjach 0B0O1.g.5, 0BOOT.h.6 i 6A005 N.B. Zobacz tez w odniesieniu do 6A005.
N.B.: W odniesieniu do laseréw na parach miedzi zob. pozycja 6A005.b.
6A205 a. ,lasery” na jonach argonu majace obydwie wymienione ponizej cechy: 3.A2b lasery na jonach argonu majace obydwie wymienione ponizej cechy:
1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 400 nm do 515 nm; oraz 1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomigdzy 400 nm a 515 nm; oraz
2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 40 W; 2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 40 W;
6A205 b. przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujace 3.A2d przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujace
w trybie pojedynczym, majace wszystkie nastepujace cechy: w trybie pojedynczym, majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. pracujace w przedziale dlugosci fal od 300 nm do 800 nm; 1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomigdzy 300 nm a 800 nm;
2. przecigtnag moc wyjsciowa powyzej 1 W; 2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej | W;
3. czgstotliwoéci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz 3. czgstotliwo$¢ powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4. impuls o szerokosci ponizej 100 ns; 4. impuls o szerokosci ponizej 100 ns;
6A205 c. przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwniko- 3.A2e przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych,

wych, majace wszystkie nastegpujace cechy:
1. pracujace w przedziale dlugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 30 W;

majace wszystkie nastepujace cechy:
1. pracujace w zakresie fal o dtugosciach pomigdzy 300 nm a 800 nm;

2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 30 W;
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3. czgstotliwodci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4. impuls o szerokosci ponizej 100 ns;

Uwaga: Pozycja 64205.c nie obejmuje kontrolg oscylatorow pracujgcych
w trybie pojedynczym.

3. czgstotliwo$¢ powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4. impuls o szerokosci ponizej 100 ns;

Uwaga: Pozycja 3.A.2.e. nie obejmuje kontrolg oscylatoréw pracujacych
w trybie pojedynczym.

6A205 . impulsowe ,lasery” na dwutlenku wegla, majace wszystkie nastgpujace 3.A2.¢g impulsowe lasery na dwutlenku wegla, majace wszystkie nastepujace cechy:
hy: . . . .
cechy 1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomigdzy 9 000 nm a 11 000 nm;
1. pracujagce w przedziale dhugosci fal od 9 000 nm do 11 000 nm; 2. czestotliwosé powtarzania powyzej 250 Hz:
2. czgstotliwosci powtarzania powyzej 250 Hz; 3. przecietna moc wyjéciowa powyzej 500 W; oraz
3. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 500 W; oraz 4. szerokosé impulsu ponizej 200 ns:
4. kosci impul izej 2 ; . . -
szerokosci impulsu ponizej 200 ns; Uwaga: Pozycja 3.A.2.g nie obejmuje kontrolg przemystowych laseréw na
dwutlenku wegla o wyzszej mocy (zwykle 1 kW do 5 kW) wykorzy-
stywanych w urzadzeniach takich jak wycinarka i spawarka,
poniewaz lasery te wysylaja albo ciagla wigzke, albo impulsy o szero-
kosci wyzszej niz 200 ns.
6A205 . przeksztattniki na parawodorze dzialajace w pasmie Ramana, przezna- 3.A2.4. przeksztaltniki na parawodorze dzialajace w pasmie Ramana, przeznaczone do
czone do pracy na fali o dlugosci 16 um z czgstotliwoscia powtarzania pracy na fali o dlugosci 16 mm z czgstotliwoscia powtarzania powyzej
powyzej 250 Hz; 250 Hz;
6A205 . ,lasery” domieszkowane neodymem (inne niz na szkle), o wyjsciowej 3.A2.c. lasery domieszkowane neodymem (inne niz na szkle), o wyjsciowej dlugosci

dlugoséci fali pomigdzy 1000nm a 1100 nm, majace ktorykolwiek
z ponizszych parametrow:

1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocia o czasie trwania
impulsu rownym lub wigkszym niz 1 ns, majace ktorykolwiek z poniz-
szych parametrow:

a. wyjécie w trybie jednokrotnego przejscia poprzecznego ze $rednig
mocg wyjsciowg ponad 40 W; lub

b. wyjscie w trybie wielokrotnego przejécia poprzecznego ze $rednig
moca wyj$ciowa ponad 50 W; lub
2. zawierajace podwojenie czgstotliwosci, aby otrzymaé¢ wyjsciowa

dtugos¢ fali pomigdzy 500 nm a 550 nm, z przecigtng moca wyjsciowa
ponad 40 W;

fali pomigdzy 1 000 nm a 1 100 nm, majace ktorykolwiek z ponizszych para-
metrow:

1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocig o czasie trwania impulsu
roéwnym lub wigkszym niz 1 ns, majace ktorykolwiek z ponizszych para-
metréw:

a. wyjscie w trybie jednokrotnego przejsScia poprzecznego ze $rednig moca
wyjéciowg ponad 40 W; lub

b. wyjécie w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego ze $redniag moca
wyjsciowa ponad 50 W;

lub

2. zawierajace podwojenie czgstotliwosci, aby otrzymaé wyjsciowa dlugosé
fali powyzej 500 nm i ponizej 550 nm, z przeci¢gtng moca wyjsciowa
ponad 40 W;
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6A205 g. impulsowe ,lasery” na tlenku wegla inne niz wymienione w poz. 3.A2] impulsowe lasery na tlenku wegla, majace wszystkie nastepujace wiasciwoscei:
6A005.d.2. spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow: 1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomiedzy 5000 nm a 6 000 nm;
1. pracujace w przedziale dlugosci fal od 5000 do 6 000 nm; 2. crestotliwosé powtarzania powyzej 250 Hz;
2. totliwosci i i zej 250 Hz; . o .
czgstotliwosel powtarzania powyzej 250 Hz; 3. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 200 W; oraz
3. przecigtng moc wyjsciowg powyzej 200 W; oraz 4. szerokos$¢ impulsu ponizej 200 ns.
4. kosci i 1 izej 2 . . o o
szerokosei impulsu ponizej 200 ns Uwaga: Pozycja 3.A.2.j nie obejmuje przemystowych laseréw na tlenku wegla
o wyzszej mocy (zwykle 1 kW do 5 kW) wykorzystywanych w urza-
dzeniach takich jak wycinarka i spawarka, poniewaz lasery te wysy-
taja albo ciagla wigzke, albo impulsy o szerokosci wyzszej niz 200
ns.
6A225 Interferometry do pomiaru predkosci w zakresie powyzej 1 km/s w odstgpach 5B.S5.a Nastgpujace specjalne oprzyrzadowanie do doswiadczen hydrodynamicznych:
h izej 1 ikrosekund. . . . . .
czasowych ponizej 10 mikrosckund a. interferometry do pomiaru predkosci w zakresie powyzej 1 km/s w odste-
Uwaga: Pozycja 64225 obejmuje interferometry do pomiaru predkosci, takie pach czasowych ponizej 10 ms;
jak VISAR (interferometr do punktowego pomiaru predkosci
powierzchni  dowolnego rodzaju), DLI (interferometr laserowy)
i PDV (urzqdzenia do pomiaru predkosci dzwigku w powietrzu na
podstawie efektu Dopplera).
6A226 Nastepujace czujniki ci$nienia: 5.B.5.b. b. manometry wstrzasowe zdolne do mierzenia ci$nienia powyzej 10 GPa,
a. manometry wstrzagsowe zdolne do mierzenia ci$nienia powyzej 10 GPa, W tym pr zyrzady pormarowe wykonane 2 v.vykorzystamem manganu, iterbu
; . oraz polifluorku windylenu (PVBF, PVF,);
w tym przyrzady pomiarowe wykonane z wykorzystaniem manganu,
iterbu oraz polifluorku windylenu (PVBF, PVF,);
b. kwarcowe przetworniki ci$nien do pomiardéw cisnien powyzej 10 GPa.
5.B.Sc. c. kwarcowe przetworniki ci$nien do pomiaréw cisnien powyzej 10 GPa.

Uwaga: Pozycja 5.B.5.a. obejmuje interferometry do pomiaru predkosci, takie

jak  VISAR (interferometr do punktowego pomiaru predkosei
powierzchni dowolnego rodzaju), DLI (interferometr laserowy)
i PDV (urzadzenia do pomiaru predkosci dzwigku w powietrzu na
podstawie efektu Dopplera), znane rowniez jako predkos$ciomierze
heterodynowe.
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6D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czg$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajagcym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

6D203 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wyko-
rzystania wydajnosci kamer lub urzadzenobrazowych, tak by odpowiadaty
cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.

5.D.2.

,,Oprogramowanie” lub klucze do szyfrowania/kody specjalnie zaprojektowane
w celu poprawy lub wykorzystania parametrow sprzetu, ktory jest objety
kontrola w pozycji 5.B.3.

6E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Wykaz kontrolny Grupy Dostawcow Jadrowych zgodnie z INFCIRC/254/Rev.9/Part 2

6E201 ,-Technologie” wedlug uwagi ogélnej do technologii do ,,uzytkowania” urza- 5.D.1. .- Technologia” zgodnie z kontrolg technologii w przypadku ,,rozwoju”, ,,pro-
dzen wymienionych w pozycjach 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., dukowania” lub ,,uzytkowania” wyposazenia, materialtow lub ,,oprogramowa-
6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., nia” okreslonych w pozycjach 5.A. do 5.D.
6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub 6A226.

6E203 ,,Technologia” w postaci kodow lub kluczy, stuzaca do poprawy lub wyko- 5.D.1. ,,Technologia” zgodnie z kontrola technologii w przypadku ,,rozwoju”, ,,pro-

rzystania wydajnosci kamer lub urzadzen obrazowych, tak by odpowiadaty
cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.

dukowania” lub ,,uzytkowania” wyposazenia, materialow lub ,,oprogramowa-
nia” okreslonych w pozycjach 5.A. do 5.D.
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ZALACZNIK 11

Wykaz innych towaréw i technologii, w tym oprogramowania, o ktérych
mowa w art. 3a

UWAGI WPROWADZAJACE

1. O ile nie przewidziano inaczej, numery odniesienia znajdujace si¢ w kolumnie
»Opis« odnosza si¢ do opisow produktow podwojnego zastosowania, okre-
Slonych w zatgczniku 1 do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie «Pozycja z zatacznika I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009» oznacza, ze wlasciwosci produktow lub technologii
podane w kolumnie »Opis« odbiegaja od parametréow przedstawionych
w opisie produktu podwojnego zastosowania, ktorego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminéw znajdujacych si¢ ‘miedzy apostrofami’ zamieszczone sa
w uwadze technicznej do danej pozycji.

4. Definicje terminéw znajdujacych si¢ w ,cudzystowie zwyklym” mozna
znalez¢ w zalaczniku 1 do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGOLNE

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym zalaczniku nie nalezy czyni¢ bezsku-
teczng przez wywoz jakichkolwiek towarow niepodlegajacych kontroli (w tym
instalacji przemystowych), zawierajacych jeden lub wigksza liczbe kompo-
nentdow objetych kontrola, w przypadku gdy komponent lub komponenty
objete kontrola stanowig podstawowy element towarow i moga w praktyce
zosta¢ z nich usunigte lub uzyte do innych celow.

N.B.: Przy rozstrzyganiu, czy komponent lub komponenty objete kontrolg
nalezy uzna¢ za podstawowy element, niezbedna jest ocena czynnikow
ilosci, wartosci 1 uzytego technologicznego know-how oraz innych
szczegolnych okolicznosci, ktore moglyby decydowaé o tym, ze
komponent lub komponenty objete kontrolg stanowig podstawowy
element dostarczanego towaru.

2. Towary wyszczegolnione w niniejszym zataczniku obejmuja zaréwno towary
nowe, jak i uzywane.

UWAGA OGOLNA DO TECHNOLOGII

(Nalezy odczytywaé w zwiazku z sekcja 11.B.)

1. Sprzedaz, dostawa, przekazywanie lub wywoz ,technologii” ,niezbgdnych”
do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,uzytkowania” towarow, ktorych sprzedaz,
dostawa, przekazywanie lub wywo6z sa kontrolowane w ponizszej czeSci
A (Towary), podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji 11.B.

2. ,,Technologia” ,wymagana” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania”
towarow podlegajacych kontroli pozostaje pod kontrola nawet wowczas,
gdy ma zastosowanie do towar6w niepodlegajacych kontroli.

3. Kontrola nie obejmuje si¢ minimalnej ,.technologii” niezbgdnej do zainstalo-
wania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarow, ktore
nie podlegaja kontroli lub na ktérych wywoéz uzyskano zezwolenie zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporzadzeniem.

4. Kontrole przekazywania ,technologii” nie maja zastosowania do informacji
,bedacych wilasnoscig publiczng”, informacji zwigzanych z ,,podstawowymi
badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbednych przy skta-
daniu wnioskow patentowych.
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ILA. TOWARY

A0. Materialy, instalacje i urzadzenia jadrowe

Nr

Opis

Pozycja z zalacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr
428/2009

11.A0.001

Nastgpujace lampy z katoda wnegkowa:

a. lampy z jodowa katoda wngkowa z oknami z czystego krzemu lub
kwarcu;

b. lampy z uranowa katoda wnegkowa.

11.A0.002

Izolatory Faradaya o diugosci fali w zakresie od 500 do 650 nm

11.A0.003

Siatki optyczne o dlugosci fali w zakresie od 500 do 650 nm

11.A0.004

Wiodkna swiattowodowe o diugosci fali od 500 do 650 nm pokryte
warstwami przeciwodblaskowymi o dtugosci fali od 500 do 650 nm i $red-
nicy rdzenia wigkszej niz 0,4 mm, lecz nie przekraczajacej 2 mm

I1.A0.005

Nastgpujace elementy zbiornika reaktora jadrowego oraz urzadzenia
kontrolne, inne niz te, o ktéorych mowa w pozycji 0A001:

1. uszczelnienia
2. elementy wewngtrzne,

3. urzadzenia uszczelniajace, kontrolne i pomiarowe.

0A001

11.A0.006

Jadrowe systemy detekcji stuzace do wykrywania, identyfikacji i kwanty-
fikacji materiatow promieniotworczych i promieniowania o pochodzeniu
jadrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niz te,
o ktoérych mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c.

0A001.j
1A004.c

11.A0.007

Zawory wyposazone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu
aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316L.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zaworow mieszkowych okreslo-
nych w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226.

0B001.c.6
2A226

11.A0.008

Zwierciadla laserowe niewyszczegdlnione w pozycji 6A005.e, sktadajace
si¢ z warstw podloza i wspodlczynniku rozszerzalnosci termicznej nie
wyzszym niz 10~ ¢ K~ ' w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krze-
mionki lub szafiru).

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje uktadéw optycznych przeznaczo-
nych do zastosowan w astronomii, z wyjatkiem zwierciadet
zawierajacych stopiong krzemionke.

0B001.g.5, 6A005.e

11.A0.009

Soczewki laserowe niewyszczegdlnione w pozycji 6A005.e.2, sktadajace
si¢ z warstw podloza i wspodlczynniku rozszerzalnosci termicznej nie
wyzszym niz 10° © K~ ' w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krze-
mionki).

0B001.g, 6A005.e.2

11.A0.010

Rury, rurociagi, kotnierze, armatura z niklu, stopéw niklu lub powlekana
niklem lub stopami niklu zawierajacymi ponad 40 % wagowych niklu,
niewyszczegolnione w pozycji 2B350.h.1.

2B350
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Opis

Pozycja z zatacznika 1 do
rozporzadzenia (WE) nr
428/2009

11LA0.011

Nastgpujace pompy prozniowe niewyszezegdlnione w  pozycjach

0B002.f.2 ani 2B231:

Pompy turbomolekularne o natezeniu przeptywu rownym lub przekracza-
jacym 400 I/s;

Pompy Rootsa do W;ftwarzania prozni wstepnej, o wydajnosci ssania
przekraczajacej 200 m”/h.

Suche sprezarki $rubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche
srubowe pompy prozniowe o uszczelnieniu mieszkowym.

0B002.f.2, 2B231

11.A0.012

Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, sktadowania
takich substancji i operowania nimi (komory gorace).

0B006

11.A0.013

‘Uran naturalny’ lub ‘uran zubozony’ lub tor w postaci metalu, stopu,
zwigzku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny material zawiera-
jacy jeden lub wigkszg ilo§¢ powyzszych materialow, inne niz te, o ktorych
mowa w pozycji 0C001.

0C001

11.A0.014

Komory detonacyjne o zdolnosci do absorpcji eksplozji przekraczajacej
2,5 kg ekwiwalentu TNT.

IILA0.015

‘Komory r¢kawicowe’, zaprojektowane specjalnie dla izotopéw promie-
niotworczych, zrodet promieniotworczych lub nuklidow promieniotwor-
czych.

Uwaga techniczna:

,,Komory r¢kawicowe” oznaczaja urzadzenie zapewniajace uzytkownikowi
ochrong¢ przed niebezpiecznymi oparami, czasteczkami lub promieniowa-
niem z materialdw umieszczonych wewnatrz urzadzenia, ktore podlegaja
manipulacji lub obrdbce przez osobg znajdujaca si¢ na zewnatrz urza-
dzenia poshugujaca si¢ manipulatorami lub rgkawicami zintegrowanymi
z urzadzeniem.

0B006

11.LA0.016

Systemy monitorowania gazow toksycznych zaprojektowane do ciagglego
dziatania i wykrywania siarkowodoru, oraz specjalnie zaprojektowane do
nich czujniki.

0A001
0B001.c

11.A0.017

Detektory wycieku helu

0A001
0B001.c

Al. Materiaty, substancje chemiczne, »mikroorganizmy« i »toksyny«

Opis

Pozycja z zalacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009

1ILA1.001

Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP
lub D2HPA) [numer CAS: 298-07-7] w dowolnej ilosci, o czystosci prze-
kraczajacej 90 %.

I1.A1.002

Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystosci co najmniej 95 %.
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Opis

Pozycja z zatacznika 1 do
rozporzadzenia (WE) nr
428/2009

11.A1.003

Uszczelnienia i uszczelki pierScieniowe o wewngtrznej Srednicy nie wigk-
szej niz 400 mm wykonane z nastgpujacych materiatow:

a. kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w 75 % lub wigcej struk-
turg beta krystaliczng bez rozciggania;

b. poliimidy fluorowane zawierajace 10 % wagowych lub wigcej zwigza-
nego fluoru;

c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub
wigcej zwigzanego fluoru;

d. polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®),
e. fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. politetrafluoroetylen (PTFE).

11.LA1.004

Wyposazenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu
jadrowym, w tym dozymetry osobiste.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje jadrowych systemow detekcji
okreslonych w pozycji 1A004.c.

1A004.c

I1LA1.005

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wickszej niz
100 g fluoru na godzing.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych okreslo-
nych w pozycji 1B225.

1B225

I1.LA1.006

Katalizatory, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1A225, zawierajace
platyng, palad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany
izotopéw wodoru migdzy wodorem a woda w celu separacji trytu z cigz-
kiej wody lub w celu produkcji cigzkiej wody.

1B231, 1A225

I1.A1.007

Aluminium i jego stopy, inne niz wyszczeg6élnione w pozycji 1C002.b.4
lub 1C202.a, w formie surowej lub potfabrykatu o jednej z nastepujacych
wiasciwosci:

a. zdolne do osiggania wytrzymatosci na rozciaganie rowniej 460 MPa
lub wigkszej w temperaturze 293 °K (20 °C); lub

b. posiadajace wytrzymalo$¢ na rozcigganie rowng 415 MPa lub wigksza
w temperaturze 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

I1.A1.008

Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, o poczatkowej
wzglednej przenikalnosci magnetycznej 120 000 lub wyzszej i grubosci
od 0,05 mm do 0,1 mm.

1C003.a

11.A1.009

Nastepujace ‘materialy wiokniste lub wiokienkowe’ lub prepregi:
N.B. ZOBACZ ROWNIEZ 11.A1.019.a

a. weglowe lub aramidowe ,,materialy wlokniste lub wtokienkowe” posia-
dajace przynajmniej jedna z nastgpujacych wiasciwosci:

1. ‘modut whasciwy’ przekraczajacy 10 x 10 m; lub
2. ‘wytrzymalo$¢ wilasciwa na rozcigganie® przekraczajaca 17 x 10% m;

b. szklane ‘materialy wiokniste lub widkienkowe’ posiadajace przynaj-
mniej jedng z nizej wymienionych wiasciwosci:

1 ‘modut wlasciwy’ przekraczajacy 3,18 x 10° m; lub
2. ‘wytrzymalo$¢ whasciwa na rozcigganie’ przekraczajaca 76,2 x 10° m;

c. termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ‘przedze’, ‘rowingi’,
‘kable’ lub ‘tasmy’ o szeroko$ci nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi),

1C010.a
1C010.b
1C210.a
1C210.b
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Opis

Pozycja z zatacznika 1 do
rozporzadzenia (WE) nr
428/2009

wykonane z weglowych lub szklanych ‘materialow widknistych lub
wiokienkowych’, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 11.A1.010.a.
lub b.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ‘materiatow widknistych lub
wiokienkowych’ okreslonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b,
1C210.a i 1C210.b.

IILA1.010

Nastgpujace wiokna impregnowane zywica lub pakiem (prepregi), wiokna
powlekane metalem lub weglem (preformy) lub ‘preformy wiokien weglo-
wych’:

a. wykonane z ‘materialtow wioknistych lub widkienkowych’ okreslonych
w pozycji 11.A1.009;

b. weglowe ‘materialy widkniste lub wlokienkowe’ impregnowane ‘mat-
ryca’ z zywicy epoksydowej (prepregi) okreslone w pozycjach
1C010.a, 1C010.b lub 1CO010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji
lotniczych lub laminatow, pod warunkiem ze wymiary pojedynczych
arkuszy materiatu nie przekraczajg wielkosci 50 cm x 90 cm;

c. prepregi okreslone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b Ilub 1C010.c,
impregnowane zywicami fenolowymi lub epoksydowymi majacymi
temperaturg zeszklenia (Tg) ponizej 433 K (160 °C) i temperature
sieciowania nizszg niz temperatura zeszklenia.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ‘materiatdow wioknistych lub
wiokienkowych’ okreslonych w pozycji 1C010.e.

1C010.e.
1C210

ILA1.011

Kompozyty ceramiczne wzmacniane wioknami krzemo-weglowymi
uzywane do wyrobu glowic, czlonéw przenoszacych glowice, klap dysz,
stosowanych w ‘pociskach rakietowych’, inne niz te, o ktorych mowa
w pozycji 1C107.

1C107

ILLA1.012

Stale maraging, niewyszczeg6lnione w pozycjach 1C116 lub 1C216
‘zdolne do osiggania’ wytrzymalosci na rozcigganie rownej 2 050 MPa
lub wickszej w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga techniczna:

Wyrazenie ‘stale maraging zdolne do osiggania’ obejmuje stale maraging
przed obrobka cieplng lub po niej.

1C216

IILA1.013

Wolfram, tantal, weglik wolframu, weglik tantalu i stopy posiadajace obie
z ponizszych wilasciwosci:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej
(w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy wewnetrznej od 50 mm do
300 mm; oraz

b. o masie powyzej 5 kg.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje wolframu, weglika wolframu
i stopow okreslonych w pozycji 1C226.

1C226

11LA1.014

Sproszkowane pierwiastki kobaltu, neodymu lub samaru lub ich stopy lub
mieszanki zawierajace co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub
samaru, o rozmiarach czasteczek mniejszych niz 200 um.
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Opis

Pozycja z zatacznika 1 do
rozporzadzenia (WE) nr
428/2009

ILLA1.015

Czysty fosforan tributylu (TBP) [nr CAS 126-73-8] lub jakakolwiek
mieszanka o zawartosci TBP przekraczajacej 5 % wagowych.

ILLA1.016

Stal maraging, inna niz okreslona w pozycjach 1C116, 1C216 Ilub
1LA1.012

Uwaga techniczna:

Stale maraging sa stopami zelaza ogélnie charakteryzujacymi si¢ wysoka
zawarto$cig niklu, bardzo niskg zawarto$cia wegla i wykorzystaniem
sktadnikéw substytucyjnych lub przyspieszajacych, ktoére umozliwiaja
wzmocnienie i utwardzenie wydzielinowe tego stopu.

1ILA1.017

Nastgpujace metale, proszki metali i materiaty:

a. wolfram i1 stopy wolframu, inne niz okre$lone w pozycji 1C117,
w postaci regularnych kulistych lub rozpylonych czastek o $rednicy
500 um lub mniejszej i zawarto$ci wolframu roéwnej lub wigkszej niz
97 % wagowych;

b. molibden i stopy molibdenu, inne niz okreslone w pozycji 1C117,
w postaci regularnych, kulistych lub rozpylonych czastek o $rednicy
500 pm lub mniejszej i zawarto$ci molibdenu réwnej lub wigkszej niz
97 % wagowych;

c. materialy wolframowe w postaci stalej, inne niz okre$lone w pozycji
1C226 lub 11.A1.013 o nastepujacym sktadzie materiatowym:

1. wolfram 1 jego stopy zawierajgce wagowo co najmniej 97 %
wolframu;

2. wolfram nasycony miedzia zawierajacy wagowo co najmniej 80 %
wolframu; lub

3. wolfram nasycony srebrem zawierajacy wagowo co najmniej 80 %
wolframu.

ILLA1.018

Stopy magnetycznie migkkie o nastgpujacym sktadzie chemicznym:
a) zawartos¢ zelaza od 30 % do 60 %, oraz

b) zawartos¢ kobaltu od 40 % do 60 %.

IILA1.019

Nastgpujace ,,materialy wiokniste lub wiokienkowe” lub prepregi, niewy-
szczegolnione w zataczniku I lub zalgczniku II (w pozycjach 11.A1.009,
11.A1.010) do niniejszego rozporzadzenia lub tez niewymienione w zatgcz-
niku I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009:

a) weglowe ,,materiaty wiokniste lub wiokienkowe”;
Uwaga: Pozycja I1.A1.019a. nie obejmuje tkanin.

b) termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ,,przedze”, ,,rowingi”,
,kable” lub ,tasmy” wykonane z weglowych lub szklanych ,mate-
riatow widknistych lub widkienkowych”;

c) poliakrylonitrylowe (PAN) ciagle ,przedze”, ,rowingi”, ,kable” lub
Htasmy”’;
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11.A1.020 Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadajace jakakolwiek 1C116
nastgpujacych cech:
7 nasiepuiacy 1C216
a) stopy stali ‘zdolne do osiggania’ wytrzymatos$ci na rozciaganie rownej
1200 MPa lub wigkszej w temperaturze 293 K (20 °C); lub
b) stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu
duplex.
Uwaga: Wyrazenie stopy ‘zdolne do osiggania’ obejmuje stopy przed
obrobka cieplng lub po niej.
Uwaga techniczna:
‘stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu
duplex’ posiada dwufazowg mikrostrukture sktadajacg si¢ z ziaren stali
ferrytycznej oraz stali austenitycznej z dodatkiem azotu w celu stabilizacji
mikrostruktury.
11.A1.021 Kompozyt wegiel-wegiel 1A002.b.1
11.A1.022 Stopy niklu w postaci surowej lub potfabrykatu, o zawartoSci wagowej 1C002.c.1.a
niklu co najmniej 60 %.
11.A1.023 Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, ‘zdolne do osiggania’ 1C002.b.3
wytrzymalosci na rozcigganie rownej co najmniej 900 MPa w temperaturze
293 K (20 °C).
Uwaga: Okreslenie stopy ‘zdolne do osiggania’ obejmuje stopy przed lub
po obrébce cieplnej.
11.A1.024 Materiaty napgdowe i ich sktadniki chemiczne: 1C111
a) diizocyjanian toluilenu
b) diizocyjanian metylenodifenylu
¢) diizocyjanian izoforonu
d) nadchloran sodu
e) ksylidyna
f) polieter zakonczony grupami hydroksylowymi (HTPE)
g) eter polikaprolaktonu zakonczony grupami hydroksylowymi (HTCE)
Uwaga techniczna:
Niniejsza pozycja odnosi si¢ do czystej substancji oraz wszelkiej
mieszanki zawierajacej co najmniej 50 % jednego ze zwiazkéw chemicz-
nych podanych powyzej.
ILLA1.025 ‘Materialy smarne’ zawierajace jako skltadniki podstawowe dowolny 1C006
z nastgpujacych zwigzkow:
a) eter perfluoroalkilowy, (nr CAS 60164-51-4);
b) eter perfluoropolialkilowy, PFPE, (nr CAS 6991679).
‘Materialy smarne’ oznaczaja oleje i ptyny.
11.A1.026 | Stopy berylowo-miedziowe lub miedziowo-berylowe w formie cienkiej 1C002.b

lub grubej blachy, tasmy lub sztaby walcowanej, w swoim skladzie zawie-
rajace miedz bedaca glownym pierwiastkiem pod wzgledem wagi oraz
inne pierwiastki, w tym beryl (ponizej 2 % zawarto$ci wagowej).
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Pozycja z zalacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009

11.A2.001

Systemy do badan wibracyjnych, urzadzenia i elementy do nich, inne niz
te, o ktorych mowa w pozycji 2B116:

a. systemy do badan wibracyjnych, wykorzystujace techniki sprzezenia
zwrotnego lub petli zamknigtej, zawierajace sterowniki cyfrowe, przy-
stosowane do przyspieszenia o wartosci skutecznej 0,1 g migdzy
0,1 Hz a 2 kHz, i przekazujacymi sity rowne lub wigksze niz 50 kN,
mierzone na ‘stole kontrolnym’;

b. sterowniki cyfrowe wspolpracujace ze specjalnie zaprojektowanym
‘oprogramowaniem’ do badan wibracyjnych, cechujace si¢ pasmem
czasu rzeczywistego powyzej S kHz, zaprojektowane do uzytku
w systemach do badan wibracyjnych, o ktorych mowa w lit. a.;

c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, albo
nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sity 50 kN
lub wigkszej, mierzonej na ‘stole kontrolnym’, uzywane w systemach
do badan wibracyjnych, o ktéorych mowa w lit. a.;

d. konstrukcje podtrzymujace probki do badafh oraz urzadzenia elektro-
niczne, zaprojektowane do taczenia wielu wstrzasarek w system umoz-
liwiajacy uzyskanie facznej sily skutecznej 50 kN, lub wigkszej,
mierzonej na ‘stole kontrolnym’, i nadajace si¢ do uzytku w systemach
do badan wibracyjnych, o ktorych mowa w lit. a.

Uwaga techniczna:

Pojecie ‘stot kontrolny’ oznacza plaski stot lub powierzchni¢ bez
uchwytéw i elementow mocujacych.

2B116

11.A2.002

Obrabiarki oraz elementy i sterowniki cyfrowe do obrabiarek:

a. Szlifierki o doktadnosci pozycjonowania z uwzglednieniem ,,wszyst-
kich mozliwych kompensacji” réwnej lub mniejszej (lepszej) niz
15 um, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub rownowazna norma
krajowa, mierzonag wzdtuz dowolnej osi liniowe;.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje szlifierek okreslonych w pozy-
cjach 2B201.b oraz 2B001.c.

b. Elementy i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabia-
rek, o ktorych mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub lit. a.

2B201.b
2B001.c

11.A2.003

Nastepujace maszyny do wywazania i powiazany z nimi sprzgt:

a. wywazarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urzadzen
dentystycznych i innego sprzetu medycznego, posiadajace wszystkie
nastepujace wilasciwosci:

1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotéw o masie wigkszej
niz 3 kg;

2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespolow przy predkosciach
obrotowych wigkszych niz 12 500 obr./min;

3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej ptasz-
czyznach; oraz

2B119
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4. nadajace si¢ do wywazenia resztkowego niewywazenia wlasciwego
wynoszacego 0,2 g x mm/kg masy wirnika;

b. glowice wskaznikéw zaprojektowane lub zmodyfikowane do wyko-
rzystania w maszynach wyszczegdlnionych w pozycji a. powyze;j.

Uwaga techniczna:

Glowice wskaznikow okreslane sa czasami jako oprzyrzadowanie wywa-
zajace.

11.A2.004

Zdalnie sterowane manipulatory, ktéore moga by¢ stosowane do zdalnego
wykonywania czynnosci rozdzielania radiochemicznego oraz czynnosci
w komorach goracych, inne niz te, o ktorych mowa w pozycji 2B225,
posiadajace jedng z nastgpujacych wilasciwosci:

a. mozliwo$¢ pokonania $ciany komory goracej o grubosci 0,3 m lub
wigkszej (dla operacji wykonywanych przez $ciang); lub

b. zdolno$¢ wykonywania operacji ponad gorna krawedzig $ciany komory
goracej o grubosci 0,3 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych
ponad $ciang).

2B225

11.A2.006

Piece zdolne do pracy w temperaturach powyzej 400 °C.
a. piece do utleniania
b. piece do obrobki cieplnej z regulowang atmosferg

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje piecow tunelowych z przenosni-
kiem watkowym lub woézkowym, piecow tunelowych z przenos-
nikiem tasmowym, piecow przepychowych ani piecOw z przenos-
nikiem zwrotnym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji
szkta, ceramiki stotowej lub konstrukcyjne;.

2B226
2B227

11.A2.007

,,Przetworniki ci$nienia”, inne niz okreslone w pozycji 2B230, zdolne do
pomiaru cisnienia bezwzglednego w dowolnym punkcie z przedzialu od 0
do 200 kPa, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

a. czujniki ci$nien wykonane z ,materiatdbw odpornych na korozyjne
dziatanie fluorku uranu (UF¢)” lub chronione takimi materiatami; oraz

b. posiadajace ktorakolwiek z ponizszych cech:

1. pelny zakres mniejszy niz 200 kPa i ,,doktadno$¢” lepsza niz + 1 %
catego zakresu; lub

2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 200 kPa lub wigcej i ,,doktad-
nos¢” lepsza niz 2 kPa.

2B230

11.A2.008

Urzadzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz—ciecz (mie-
szalniki—odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirb6wkowe); oraz
zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do
takich urzadzen, gdy wszystkie powierzchnie, ktore wchodza
w bezposredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi, sg
wykonane z nastgpujacych materiatow:

N.B. ZOBACZ ROWNIEZ I1.A2.014
1. stali nierdzewne;j.

Uwaga: w przypadku stali nierdzewnej o zawartoSci wagowej powyzej
25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja 11.A2.014.a.

2B350.e

11.A2.009

Nastgpujace wyposazenie i elementy przemyslowe, inne niz te wymie-
nione w pozycji 2B350.d:

2B350.d
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N.B. ZOBACZ ROWNIEZ I1.A2.015

wymienniki ciepla lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepta
powyzej 0,05 m”, ale ponizej 30 m?; oraz rury, pytki, wezownice lub bloki
(rdzenie) zaprojektowane do takich wymiennikéw ciepta lub kondensator-
ow, gdy wszystkie powierzchnie, ktore wchodza w bezposredni kontakt
z ptynami, s zrobione z nastgpujacych materialow:

1. stali nierdzewne;j.

Uwaga 1: W przypadku stali nierdzewnej o zawartosci wagowej powyzej
25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja 11.A2.015.a.

Uwaga 2: Pozycja nie obejmuje chtodnic samochodowych.
Uwaga techniczna:

Materiaty wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnien oraz inne
zastosowania wlasciwosci uszczelniajacych nie maja wpltywu na status
wymiennika ciepta, jesli chodzi o kontrolg.

11.A2.010 Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niz okreslone 2B350.1
w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla pltynow agresywnych korozyjnie,
o maksymalnym nat¢zeniu przeptywu, wedlug specyfikacji producenta,
powyzej 0,6 m*>/h lub pompy prozniowe o maksymalnym natezeniu prze-
ptywu, wedlug specyfikacji producenta, powyzej 5 m’*/h [w warunkach
znormalizowanej temperatury (273K lub 0°C) oraz cis$nienia
(101,3 kPa)]; oraz ostony (korpus pompy), preformowane wktadki
pomp, wirniki, tloki oraz dysze pompy rozpylajacej skonstruowane do
takich pomp, w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace sig
bezposrednio z wytwarzang substancja chemiczng (substancjami chemicz-
nymi) s3 wykonane z nastgpujacych materialow:

N.B. ZOBACZ ROWNIEZ I1.A2.016
1. stali nierdzewne;j.

Uwaga: w przypadku stali nierdzewnej o zawartoSci wagowej powyzej
25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja 11.A2.016a.

Uwaga techniczna:

Materiaty wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnien oraz inne
zastosowania wlasciwoséci uszczelniajacych nie maja wpltywu na status
pompy, jesli chodzi o kontrolg.

11.A2.011 Separatory od$rodkowe, zdolne do ciagltego oddzielania bez rozprzestrze- 2B352.c
niania aerozoli, wykonane ze:

1. stopow o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub emaliowanych
lub wykladanych szktem);

4. niklu lub stopéw o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;

S. tantalu lub stopow tantalu;
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6. tytanu lub stopow tytanu; lub
7. cyrkonu lub stopow cyrkonu.
Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje separatoréw odsrodkowych okre-
Slonych w pozycji 2B352.c.
11.A2.012 Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawarto$ci 2B352.d
wagowej niklu powyzej 40 %.
Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje filtrow okreslonych w pozycji
2B352.d.
11.A2.013 Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztaltowego, inne niz objg¢te pozycja —
2B009, 2B109 lub 2B209, ktére posiadaja nacisk watka wigkszy niz 60
kN, a takze specjalnie zaprojektowane elementy.
Uwaga techniczna:
Do celow pozycji 11.A2.013, maszyny faczace funkcje wyoblania
i tloczenia ksztaltowego sa uwazane za maszyny do tloczenia ksztatto-
wego.
11.A2.014 Urzadzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz—ciecz (mie- 2B350.e
szalniki—odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wir6wkowe); oraz
zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do
takich urzadzen, gdy wszystkie powierzchnie, ktore wchodza
w bezposredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi,
stanowig jeden z nastepujacych materiatow:
N.B. ZOBACZ ROWNIEZ I1.A2.008
a. wykonane z jednego z nastgpujacych materialow:
1. stopéw o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. polimeréw fluorowych;
3. szkta (w tym materialow powlekanych szkliwami lub emaliowanych
lub wyktadanych szklem);
4. grafitu lub ‘grafitu weglowego’;
5. niklu lub stopéw o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;
6. tantalu lub stopow tantalu;
7. tytanu lub stopow tytanu; lub
8. cyrkonu lub stopow cyrkonu; lub
b. wykonane zarowno ze stali nierdzewnej, jak i z jednego lub kilku
materialbw wymienionych w pozycji 11.A2.014.a.
Uwaga techniczna:
‘Grafit weglowy’ jest zwigzkiem wegla amorficznego i grafitu, w ktorym
zawarto$¢ wagowa grafitu stanowi 8 % lub wigcej.
II.LA2.015 | Nastegpujace wyposazenie i elementy przemyslowe, inne niz te wymie- 2B350.d

nione w pozycji 2B350.d:
N.B. ZOBACZ ROWNIEZ I1.A2.009

wymienniki ciepta lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepta
powyzej 0,05 m? ale ponizej 30 m? oraz rury, plytki, wezownice lub
bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymiennikow ciepta lub
kondensatoréw, gdy  wszystkie = powierzchnie, ktore  wchodza
w bezposredni kontakt z ptynami, stanowig jeden z nastepujacych mate-
riatow:
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a. wykonane z jednego z nastgpujacych materiatow:
1. stopow o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materiatow powlekanych szkliwami lub emaliowanych
lub wyktadanych szklem);

. grafitu lub ‘grafitu weglowego’;

. niklu lub stopéw o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
. tantalu lub stopoéw tantalu;

. tytanu lub stopow tytanu,

. cyrkonu lub stopow cyrkonu;

O 00 9 N Ww»n B

. weglika krzemu; lub
10. weglika tytanu; lub

b. wykonane zarowno ze stali nierdzewnej, jak i z jednego lub kilku
materiatdw wymienionych w pozycji 11.A2.015.a.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje chtodnic samochodowych.
Uwaga techniczna:

Materiaty wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnien oraz inne
zastosowania wiasciwo$ci uszczelniajgcych nie maja wplywu na status
wymiennika ciepta, jesli chodzi o kontrole.

11.A2.016 Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niz okreslone 2B350.1
w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla ptynow agresywnych korozyjnie,
o maksymalnym nat¢Zeniu przeptywu, wedtug specyfikacji producenta,
powyzej 0,6 m*/h lub pompy prozniowe o maksymalnym natgZeniu prze-
plywu, wedlug specyfikacji producenta, powyzej 5 m’/h [w warunkach
znormalizowanej temperatury (273 K lub 0°C) oraz ci$nienia
(101,3 kPa)]; oraz ostony (korpus pompy), preformowane wkladki
pomp, wirniki, tloki oraz dysze pompy rozpylajacej skonstruowane do
takich pomp, w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace sie
bezposrednio z wytwarzang substancjg chemiczng (substancjami chemicz-
nymi) stanowig jeden z nastgpujacych materialow:

NB. ZOBACZ ROWNIEZ 11.A2.010.
a. wykonane z jednego z nastgpujacych materialow:
1 stopow o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. materialdbw ceramicznych;
3. zelazokrzemu;
4. polimerow fluorowych;
5

. szkla (w tym materialtow powlekanych szkliwami lub emaliowa-
nych, lub wykfadanych szklem);

. grafitu lub ,.grafitu weglowego™;
. niklu lub stopéw o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
. tantalu lub stopow tantalu;

. tytanu lub stopoéw tytanu,

S O 0 9N

. cyrkonu lub stopow cyrkonu;
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11. niobu lub stopéw niobu; lub
12. stopow aluminium; lub

b. wykonane zaré6wno ze stali nierdzewnej, jak i jednego lub kilku mate-
rialtow wymienionych w pozycji 11.A2.016.a.

Uwaga techniczna:

Materiaty wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnien oraz inne
zastosowania wiasciwosci uszczelniajgcych nie maja wplywu na status
pompy, jesli chodzi o kontrole.

11.A2.017

Nastepujace obrabiarki elektroerozyjne do skrawania lub cigcia metali,
ceramiki i ,.kompozytow”, oraz specjalnie zaprojektowanie do nich elek-
trody wglebne, zanurzeniowe i drutowe:

a) obrabiarki elektroerozyjne z elektroda wglebng lub zanurzeniows;
b) obrabiarki elektroerozyjne z elektroda drutowa.

Uwaga: Obrabiarki elektroerozyjne znane sg roéwniez pod nazwg obra-
biarki elektroiskrowe lub drazarki drutowe.

2B001.d

11.LA2.018

Sterowane komputerowo lub ,sterowane numerycznie” urzadzenia do
pomiaru wspotrzednych (CMM) lub urzadzenia do kontroli wymiarowej,
posiadajace maksymalny dopuszczalny blad wskazywania (MPPg) wzdluz
trzech osi (wolumetryczny) w kazdym punkcie w zakresie operacyjnym
maszyny (tj. wzdhuz osi dtugosci) rowny lub mniejszy (lepszy) niz (3 + L/
1 000) pm (L jest mierzone dlugoscia w mm), mierzony zgodnie z norma
ISO 10360-2 (2001), oraz sondy pomiarowe zaprojektowane do nich.

2B006.a
2B206.a

11.A2.019

Spawarki elektronowiazkowe sterowane komputerowo badz ,.sterowane
numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty.

2B001.e.1.b

11.A2.020

Spawarki 1 krajarki laserowe sterowane komputerowo badz ,sterowane
numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci sktadowe.

2B001.e.1.c

11.A2.021

Spawarki do cigcia strumieniem plazmy sterowane komputerowo badz
,sterowane numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci
sktadowe.

2B001.e.1

11.A2.022

Sprzet do monitorowania drgan specjalnie zaprojektowany do wirnikow
lub maszyn wirnikowych i przeptywowych, zdolny do pomiaru czestotli-
wosci w przedziale 600-2 000 Hz.

2B116

11.A2.023

Pompy prézniowe o pierscieniu cieczowym oraz specjalnie do nich zapro-
jektowane czesci sktadowe.

2B231
2B350.

11.A2.024

Obrotowe lopatkowe pompy prozniowe oraz specjalnie do nich zaprojek-
towane czesci sktadowe.

Uwaga 1: Pozycja 11.A2.024 nie obejmuje kontrolag obrotowych topatko-
wych pomp prézniowych, ktore zostaly specjalnie zaprojekto-
wane dla okre$lonych innych urzadzen.

2B231
2B235.
0B002.f
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2009

Uwaga 2: O statusie kontroli obrotowych lopatkowych pomp préznio-
wych, ktore zostaly specjalnie zaprojektowane dla okreslonego
innego sprzetu, decyduje status kontroli innych urzadzen.

11.A2.025

Nastepujace filtry powietrza o jednym lub wigkszej liczbie wymiaréw
fizycznych przekraczajacych 1 000 mm:

a) wysoko sprawne filtry powietrza (filtry HEPA);
b) filtry powietrza o ultraniskiej penetracji aerozolu (filtry ULPA).

Uwaga: Pozycja 11.A2.025 nie obejmuje kontrola filtréw powietrza
specjalnie zaprojektowanych dla sprzgtu medycznego.

2B352.d

A3. Elektronika

Nr

Opis

Pozycja z zalacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009

11.A3.001

Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, majace obydwie ponizsze
cechy:

a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, w czasie 8 godzin, napigcia
o wartosci 10 kV lub wigkszego, o mocy wyjsciowej 5 kW lub wigk-
szej z wychyleniami oscylujacymi lub bez; oraz

b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, w czasie czterech godzin, lepsza niz
0,1 %.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zasilaczy pradu okreslonych
w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227.

3A227

11.A3.002

Spektrometry masowe, inne niz wymienione w pozycjach 3A233 lub
0B002.g, zdolne do pomiaru mas jondw o wartosci 200 mas atomowych
lub wigkszej oraz majace rozdzielczo$¢ wigksza niz 2 czg¢éci na 200, oraz
zrodia jonow do tych urzadzen, w tym:

a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzezeniem indukcyjnym
(ICP/MS);

b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami,
majace komore ze zrodlem elektrondw wykonang z ‘materiatow odpor-
nych na korozyjne dziatanie UF®, wyktadang lub powlekana takimi
materiatami;

e nastepujace spektrometry masowe z wigzka molekularng:

1. majace komorg ze zrédtem molekul wykonang ze stali nierdzewnej
lub molibdenu, wykladana lub powlekang takimi materiatami,
wyposazone w wymrazarke umozliwiajaca chtodzenie do 193 °K
(— 80 °C) lub ponizej; lub

2. majace komore ze zrodtem molekut wykonang z ,,materiatdéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFs”, wyktadana lub powlekang takimi
materiatami;

f. spektrometry masowe ze zrodlem jonéw do mikrofluoryzacji zaprojek-
towane do pracy w obecnosci aktynowcow lub fluorkow aktynowcow.

3A233
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11.A3.003

Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru
lub analizy ilosciowej sktadu pierwiastkowego metali lub stopow bez
rozktadu chemicznego materiatu.

11.A3.004

Przemienniki czestotliwosci lub generatory oraz elektryczne napedy
bezstopniowe, inne niz okreslone w pozycjach 0B001 lub 3A225, posia-
dajace wszystkie nastepujace cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich
przeznaczone elementy oraz oprogramowanie:

a. wyjscie wielofazowe umozliwiajace uzyskanie mocy rownej 10 W lub
wigkszej;

b. zdolno$¢ do pracy przy czgstotliwosci co najmniej 600 Hz; oraz
c. doktadnos¢ regulacji czgstotliwosei lepsza (mniejsza) niz 0,2 %.
Uwaga techniczna:

Przemienniki czgstotliwosci nazywane sa rowniez konwerterami lub
inwerterami.

Uwagi:

1. Pozycja 11.A3.004 nie obejmuje kontrolg przemiennikow czgstotliwo-
Sci, ktore zawieraja protokoly komunikacji lub interfejsy zaprojekto-
wane dla konkretnych maszyn przemystowych (takich jak obrabiarki,
wyoblarki, maszyny z ptytka obwodu drukowanego), tak wigc prze-
mienniki czgstotliwosci nie moga by¢ wykorzystywane do innych
celow przy jednoczesnym osigganiu cech wydajnosci podanych powy-
Z€j.

2. Pozycja 11.A3.004 nie obejmuje kontrolg przemiennikéw czestotliwo-
Sci, ktore zostaty specjalnie zaprojektowane dla pojazdow i ktore dzia-
taja z sekwencja sterowania, informacje na temat ktorej sa wzajemnie
przekazywane miedzy przemiennikiem czestotliwosci i jednostkg stero-
wania pojazdu.

3A225
0B001.b.13

A6. Czujniki i lasery

Opis

Pozycja z zalacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009

11.A6.001

Prety z granatu itrowo-glinowego (YAG)

11.A6.002

Nastgpujace wyposazenie i elementy optyczne, inne niz te wymienione
w pozycjach 6A002 i 6A004.b:

Optyka podczerwona o dlugosci fal od 9 000 nm do 17 000 nm i jej
elementy, w tym czgsci z telurydu kadmu (CdTe)

6A002
6A004.b

11.A6.003

Uktady korekcji czota fali do stosowania z wigzkami laserowymi o $red-
nicy przekraczajacej 4 mm, oraz elementy specjalnie do nich zaprojekto-
wane, w tym uklady sterowania, czujniki czota fazy i ,zwierciadla
odksztatcalne”, takze zwierciadta bimorficzne.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zwierciadet okre$lonych w pozy-
cjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f.

6A003
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11.A6.004

,Lasery” na jonach argonu o przecigtnej mocy wyjsciowej rownej S W lub
wigkszej.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ,,laseréw” na jonach argonu okre-
Slonych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a

6A005.a.6
6A205.a

11.A6.005

Nastepujace ,,lasery” potprzewodnikowe i elementy do nich, w tym:

a. indywidualne ,lasery” potprzewodnikowe o mocy wigkszej niz 200
mW kazdy, w ilosciach wigkszych niz 100;

b. baterie ,,laserow” potprzewodnikowych o mocy wigkszej niz 20 W.
Uwagi:

1. ,,Lasery” potprzewodnikowe sg powszechnie nazywane diodami ,,lase-
rowymi”.

2. Niniejsza pozycja nie obejmuje ,laserow” okreslonych w pozycjach
0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

3. Niniejsza pozycja nie obejmuje diod ,laserowych” o dlugosci fali
w zakresie 1200 — 2 000 nm.

6A005.b

11.A6.006

,Lasery” potprzewodnikowe przestrajalne i baterie przestrajalnych ,,lase-
réw” potprzewodnikowych o dtugosci fali od 9 um do 17 pm, jak réwniez
matryce ,,laserow” polprzewodnikowych zawierajace przynajmniej jedna
matrycg przestrajalnych ,laserow” potprzewodnikowych o tej dlugosci
fali.

Uwagi:

1. ,,Lasery” potprzewodnikowe sag powszechnie nazywane diodami ,,lase-
rowymi”.

2. Pozycja nie obejmuje ,laserow” polprzewodnikowych okreslonych
w pozycjach 0B001.h.6 i 6A005.b.

6A005.b

11.A6.007

Nastepujace ,,przestrajalne”,lasery” na ciele statym oraz elementy zapro-
jektowane specjalnie do nich:

a. lasery tytanowo-szafirowe;
b. lasery aleksandrytowe.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ,,laserow” tytanowo-szafirowych
i aleksandrytowych okres§lonych w pozycjach 0B00l.g.5,
0B001.h.6 oraz 6A005.c.1.

6A005.c.1

11.A6.008

,Lasery” z domieszka neodymowa (inng niz szklo), o dlugosdciach fali
wyjsciowej wigkszych niz 1 000 nm, lecz nie przekraczajacych 1 100 nm
oraz o energii wyjsciowej wigkszej niz 10 J na impuls.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ,laserow” z domieszka neody-
mowg (inng niz szklo) okreslonych w pozycji 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

11.A6.009

Elementy akustyczno-optyczne, w tym:

a. lampy obrazowe i polprzewodnikowe urzadzenia obrazowe, majace
czestotliwo$¢é powtarzania rowng 1 kHz lub wigcej;

b urzadzenia zwigzane z czgstotliwoscia powtarzania;

c. komorki Pockelsa.

6A203.b.4.c
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11.A6.010 Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki 6A203.c
do nich, inne niz wymienione w pozycji 6A203c, skonstruowane w taki
sposob (lub jako takie sklasyfikowane), aby byly w stanie wytrzymac
promieniowanie o catkowitym natezeniu powyzej 50 x 10> Gy(Si) (5 x
10° rad (Si)) bez pogorszenia whasnosci eksploatacyjnych.
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Si) dotyczy energii w dzulach na kilogram, pochtanianej
przez nieprzykryta probke krzemowa wystawiong na promieniowanie joni-
zujace.
11.A6.011 Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwniko- 6A205.c
wych, majace wszystkie nastepujgce cechy:
1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. $rednia moc wyjsciowa powyzej 10 W, ale nie przekraczajaca 30 W;
3. czestotliwo$é powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4. szeroko$¢ impulsu ponizej 100 ns.
Uwagi:
1. Niniejsza pozycja nie obejmuje oscylatorow pracujagcych w jednym
trybie.
2. Niniejsza pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatoréw do prze-
strajalnych, impulsowych laserow barwnikowych okreslonych w pozy-
cjach 6A205.c, 0B001.g.5 i 6A005.
11.A6.012 Impulsowe ,lasery” na dwutlenku wegla, majace wszystkie nastgpujace 6A205.d
wilasciwosci:
1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 9 000 nm do 11 000 nm;
2. czgstotliwos¢ powtarzania powyzej 250 Hz;
3. $rednia moc wyjsciowa powyzej 100 W, ale nie przekraczajaca 500 W;
oraz
4. szerokos$¢ impulsu ponizej 200 ns.
Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatoréw do
przestrajalnych, impulsowych laseréw barwnikowych okreslo-
nych w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 i 6A005.d.
11.A6.013 ,Lasery” na parach miedzi, majace obie nastgpujace wiasciwosci: 6A005.b
1. pracujace w przedziale dlugosci fal od 500 nm do 600 nm; oraz
2. érednia moc wyjéciowa réwna lub wigksza niz 15 W.
11.A6.014 Impulsowe ,lasery” na tlenku wegla, majgce wszystkie nastepujace

wiasciwosci:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 5 000 nm do 6 000 nm;
2. czgstotliwo$¢ powtarzania powyzej 250 Hz;

3 $rednia moc wyjsciowa wyzsza niz 100 W. oraz

4. szerokos$¢ impulsu ponizej 200 ns.

Uwaga: Niniejsza pozycja ta nie obejmuje przemystowych laseréw na
tlenku wegla o wyzszej mocy (zwykle 1 do 5 kW) wykorzysty-
wanych w urzadzeniach takich jak wycinarka i spawarka,
poniewaz lasery te albo wysylaja ciagla wigzke, albo impulsy
o szerokosci wyzszej niz 200 ns.
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11.LA6.015 ‘Przyrzady do pomiaru podcis$nienia’, zasilane elektrycznie, o doktadnosci 0B001.b
pomiaru 5 % lub mniejszej (lepszej).
‘Przyrzady do pomiaru podci$nienia’ obejmuja prozniomierze Piraniego,
prozniomierze Penninga oraz manometry do pomiaru kapacytancji.
11.A6.016 Mikroskopy oraz urzadzenia pokrewne i detektory, takie jak: 6B
a) mikroskopy elektronowe rastrowe (skaningowe);
b) mikroskopy rastrowe elektronéw Augera;
¢) mikroskopy elektronowe transmisyjne;
d) mikroskopy sit atomowych;
e) skanningowe mikroskopy sit;
f) urzadzenia i detektory, specjalnie zaprojektowane do zastosowania
wraz z mikroskopami wyszczegélnionymi w lit. a) — e) w pozycji
1I1.A6.013 powyzej, w ktorych zastosowano dowolne z ponizszych
technik analizy materiatow:
1. rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS);
2. spektroskopia rentgenowska z dyspersja energii (EDX, EDS); lub
3. spektroskopia fotoelektronow do badan sktadu chemicznego
(ESCA).
A7. Nawigacja i awionika
Pozycja z zalacznika I do
Nr Opis rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009
11.A7.001 Nastgpujace inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do 7A003
nich elementy:
7A103

1. Nastgpujace inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stoso-
wania w ,,cywilnych statkach powietrznych” przez wladze cywilne
panstwa strony Porozumienia z Wassenaar i specjalnie zaprojekto-
wane do nich elementy:

a. inercyjne uklady nawigacyjne (INS) (z zawieszeniem kardanowym
lub innym) i urzadzenia bezwladnosciowe, przeznaczone dla
»statkow powietrznych”, pojazdéw ladowych, jednostek ptywaja-
cych (nawodnych i podwodnych) lub ,statkéw kosmicznych” do
okreslania potoZenia, naprowadzania lub sterowania, posiadajace
ktorekolwiek z wymienionych nizej cech, oraz specjalnie do nich
zaprojektowane elementy:

1 btad nawigacji (czysto inercyjny) po prawidtowej regulacji
wynoszacy 0,8 mili morskiej na godzing ,.kregu réwnego praw-
dopodobienstwa” (CEP) lub mniej (lepiej); lub

2. przeznaczone do okreslonych zadan na poziomach przyspieszen
liniowych powyzej 10 g;

b. hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w Globalne
Satelitarne Systemy Nawigacyjne (GNSS) lub wspotpracujace
z systemami ,,Nawigacji opartej na informacjach z bazy danych”
(,,DBRN”) do okre$lania potozenia, naprowadzania lub sterowania,
po normalnym zestrojeniu i odznaczajace si¢ doktadnoscia pozy-
cyjna nawigacji INS po utracie kontaktu z GNSS lub ,,DBRN”
przez okres do czterech minut, mniejsza (lepsza) niz 10 metrow
kregu rownego prawdopodobienstwa” (CEP);
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c. inercyjne urzadzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu
lub wskazywania poéinocy, spetiajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriéw, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1. zaprojektowane tak, zeby doktadno$¢ wyznaczania azymutu,
kursu lub poéinocy byla rowna lub mniejsza (lepsza) niz 6
minut tuku (warto$¢ $rednia kwadratowa) na 45 stopniu szero-
kosci geograficznej; lub

2. zaprojektowane tak, zeby mialy nieroboczy poziom wstrzaséw
900 g lub wigkszy przez okres 1 milisekundy lub wigkszy.

Uwaga: Parametry pozycji l.a i I.b majg zastosowanie wraz z jednym
z ponizszych warunkéw Srodowiskowych:

1. wejsciowe drgania przypadkowe o catkowitej wielkosci
sredniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze 0,5 godziny
oraz 0golny czas trwania testu 1,5 godziny na kazda
z 3 prostopadtych osi, gdy drgania przypadkowe spetniaja
wszystkie nastepujace warunki:

a. stala gestos¢ widmowa mocy (PSD) o wartosci
0,04 g?/Hz w przedziale czestotliwosci od 15 do
1 000 Hz; oraz

b. gestosé widmowa mocy malejaca od 0,04 g*/Hz do
0,01 g>/Hz w przedziale czestotliwosci od 1000 do
2 000 Hz;

2. przechylenie i odchylenie rowne lub wigksze niz + 2,62
radian/s (150 deg/s); lub

3. zgodnie z normami krajowymi réwnowaznymi dla 1 lub 2
powyzej.

Uwagi techniczne:

1. Pozycja Lb. odnosi si¢ do systemow, w ktorych INS lub inne
niezalezne pomoce nawigacyjne sa wbudowane w jeden zespot
w celu uzyskania poprawy parametrow.

2. ‘Krag rownego prawdopodobienstwa’ (CEP) — w kotowym rozkta-
dzie normalnym promien okrggu zawierajacego 50 % poszczegdl-
nych wynikéw pomiaréw lub promien okrggu, w ktorym wyste-
puje 50 % prawdopodobienstwo, ze obiekt zostanie zlokalizowany.

II. Systemy teodolitowe zawierajace urzadzenia inercyjne specjalnie
zaprojektowane do cywilnych zastosowan badawczych i zaprojekto-
wane tak, zeby dokladnos¢ wyznaczania azymutu, kursu lub poinocy
byla rowna lub mniejsza (lepsza) niz 6 minut tuku (warto$¢ $rednia
kwadratowa) na 45 stopniu szerokosci geograficznej oraz specjalnie
do nich zaprojektowane elementy.

III. Urzadzenia inercyjne, w ktorych zastosowano mierniki przyspieszenia
okreslone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane
jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas
prac wiertniczych.

11.A7.002 Miernik przyspieszenia zawierajacy piezoelektryczny ceramiczny prze- 7A001
twornik, o czutosci 1 000 mV/g lub lepszej (wyzszej)
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A9. Kosmonautyka, aeronautyka, naped

Pozycja z zalacznika I do

Nr Opis rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009
11.A9.001 Sworznie $cinane wybuchowo. —
11.A9.002 ‘Ogniwa obcigznikowe’ zdolne do pomiaru sity naciggu silnika rakieto- 9B117

wego o mocy powyzej 30 kN.

Uwaga techniczna:

‘Ogniwa obcigznikowe’ oznaczaja urzadzenia i przetworniki stuzace do

pomiaru sity zarowno napigcia, jak i kompresji.

Uwaga:  Pozycja 11.A9.002 nie obejmuje sprzetu, urzadzen lub prze-

twornikow, specjalnie zaprojektowanych do pomiaru wagi
pojazdéw, np. wag pomostowych.
11.A9.003 Nastgpujace turbiny gazowe do wytwarzania energii elektrycznej, czesci 9A001
sktadowe oraz urzadzenia pokrewne: 9A002

a) turbiny gazowe specjalnie zaprojektowane do wytwarzania energii 9A003
elektrycznej, o mocy powyzej 200 MW,

b) topatki, stojany, komory spalania i dysze wtryskiwacza paliwa, 98001
specjalnie zaprojektowane dla turbin gazowych do wytwarzania energii 9B003
elektrycznej, o ktorych mowa w pozycji 11.A9.003.a;

Ty ] Ty pozycj 9B004

¢) urzadzenia specjalnie zaprojektowane z mysla o ,,rozwoju” i ,,produk-
cji” turbin gazowych stosowanych do wytwarzania energii elektrycz-
nej, o ktorych mowa w 11.A9.003.a.

II.B. TECHNOLOGIE
Pozycja z zalacznika I do
Nr Opis rozporzadzenia (WE) nr 428/
2009
11.B.001 Technologia potrzebna do opracowania, produkcji lub wykorzystania —

produktow wymienionych w czgéci II.A. (Towary) powyzej.

Uwaga techniczna:

Termin »technologia« obejmuje oprogramowanie.
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ZALACZNIK 11

KATEGORIA 1 — MATERIALY SPECJALNE 1 ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

1A Systemy, urzadzenia i czesci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

1A002

Wyroby lub laminaty ,kompozytowe” spehiajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:
a. skladajace si¢ z ,,matrycy” organicznej i z materiatbw objetych kontrola wedtug
pozycji 1C010.c, 1C010.d lub 1C010.e; lub
b. sktadajace si¢ z ,matrycy” metalowej lub weglowej i z ktoregokolwiek sposrod
nizej wymienionych materiatow:
1. weglowych ,,materiatéw wioknistych lub wiokienkowych”, ktore spetniaja
wszystkie z ponizszych kryteriow:
a. ,modul whasciwy” wickszy niz 10,15 x 10° m; oraz
b. ,,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” wigksza niz 17,7 x 10* m; lub
2. materiatbw wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1: Pozycja 14002 nie dotyczy wyrobow kompozytowych ani laminatow
wykonanych z zywic epoksydowych impregnowanych weglowymi ,, mate-
riatami wioknistymi lub wildkienkowymi”, przeznaczonych do naprawy
elementow lub laminatow ,,cywilnych statkow powietrznych” i spetnia-
Jjgcych wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. majq powierzchnie nieprzekraczajgcq 1 m’;
b. majq dlugos¢ nieprzekraczajgcqg 2,5 m; oraz
c. majq szerokos¢ przekraczajgcq 15 mm.

Uwaga 2: Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolg produktow podlgotowych,
specjalnie zaprojektowanych do nastgpujgcych, wylgcznie cywilnych,
zastosowan:

a. sprzet sportowy,

b. przemyst motoryzacyjny;
c. przemyst obrabiarkowy;,
d. zastosowania medyczne.

MO6A1

Materiaty kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do
uzytkowania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2.
oraz podsystemach okreslonych w 2.A. lub 20.A.
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Uwaga 3: Pozycja 1A4002.b.1 nie obejmuje kontrolg produktow polgotowych
zawierajqcych maksymalnie dwie warstwy plecionych wiokien, specjalnie
zaprojektowanych do nastepujgcych zastosowan:

a. piec do obrobki cieplnej metali stuzgcy do odpuszczania metalu;
b. urzqdzenia do produkcji monokrysztatu krzemu.

Uwaga 4: Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolq produktow gotowych, specjalnie
zaprojektowanych do konkretnych zastosowan.

1A102

Elementy z przesyconego pirolizowanego materiatu typu wegiel-wegiel przezna-
czone do kosmicznych pojazdow nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub do
rakiet meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104.

MO6A2

Elementy z przesyconego pyrolizowanego materiatu (tj. typu wegiel/wegiel)
posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy: a. zaprojektowane do
systemow rakietowych; oraz b. nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okre-
slonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1.

1 B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

1B001

Nastegpujace urzadzenia do produkcji lub kontroli wyrobéw lub laminatéw ,.kom-
pozytowych” wyszczegdlnionych w pozycji 1A002 lub ,,materiatéw wioknistych
lub wiokienkowych” wyszczegdlnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich
skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1B101 1 1B201.

a. maszyny nawojowe do wildkien, z koordynowanymi i programowanymi
w trzech lub wigcej ,,glownych osiach serwosterowania” ruchami zwigzanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wiokien, specjalnie zaprojektowane
z przeznaczeniem do produkcji wyrobow ,kompozytowych” lub laminatow,
z ,materialbw wioknistych lub widkienkowych”;

b. ,maszyny do ukfadania tasm”, z koordynowanymi i programowanymi w co
najmniej pigciu ,,gldwnych osiach serwosterowania” ruchami zwigzanymi
z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i uktadaniem ta$m, specjalnie zapro-
jektowane do produkeji ,.kompozytowych” elementow konstrukcyjnych
ptatowca lub ,,pocisku rakietowego™;

Mo6Bla

M6B1b

Maszyny nawojowe do wiokien lub ,maszyny do zbrojenia wildknami lub do
uktadania kabli”, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej
osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow kompozyto-
wych lub laminatéw z materiatow witoknistych lub widkienkowych, i sterowniki
koordynujace i programujace

»Maszyny do uktadania tasm” z koordynowanymi i programowanymi w co
najmniej dwoch osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem i ukladaniem ta$m,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementéw
konstrukeyjnych ptatowca lub pocisku rakietowego;
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Uwaga: W pozycji 1B001.b ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezzalogowych statkow powietrznych.

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1B001.b ,,maszyny do ukladania tasm” sq zdolne do
uktadania jednego lub wigcej ,, pasm witokien” ograniczonych do szerokosci
wigkszej niz 25 mm, lecz mniejszej lub rownej 305 mm oraz do ciecia
i ponownego rozpoczynania pojedynczych ,pasm widkien” podczas procesu
uktadania.

5

c. wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przepla-
tania, tacznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane
lub zmodyfikowane specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania wiokien na
potrzeby elementow ,.kompozytowych”;

Uwaga techniczna:
Na uzytek pozycji 1B001.c technika przeplatania obejmuje rowniez dzianie.

d. nastgpujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
produkcji wtokien wzmocnionych:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylo-
nitryl, wiékno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we
wlokna weglowe lub wiokna weglika krzemu, tacznie ze specjalnymi urza-
dzeniami do naprg¢zania wiokien podczas ogrzewania;

M6Bl1c

M6B1d1

Uwaga: Do celow pozycji 6.B.1.a. i 6.B.1.b. stosuje si¢ nastgpujqce definicje:

1. ,,pasmo wldkna” oznacza pojedynczq cigglq szerokos¢ tasmy, kabla
lub wldkna w petni lub czesciowo impregnowanych zywicq. ,,W peini
lub czesciowo impregnowane zywicq pasma wiokna” obejmujg te
pokryte suchym proszkiem, ktory po ogrzaniu do nich przywiera.

2. ,,Maszyny do zbrojenia wioknami lub do ukiadania kabli” i , maszyny
do ukladania tasm” to maszyny, ktore wykonujg podobne procesy
i ktore korzystajq ze sterowanych komputerowo glowic do utozenia
Jednego ,,pasma widkna” lub wigkszej ich ilosci na formie w celu
stworzenia czesci lub struktury.. Maszyny te sq zdolne do cigcia
i ponownego rozpoczynania pojedynczych , pasm widkien” podczas
procesu ukladania.

3. ,,Maszyny do zbrojenia wtoknami lub do uktadania kabli” sq zdolne do
umieszczenia jednego ,,pasma wiokna” lub ich wigkszej ilosci
o szerokosci rownej lub mniejszej niz 25,4 mm. Odnosi si¢ to do
minimalnej szerokosci materiatu, ktory maszyna moze utozy¢, bez
wzgledu na maksymalng szerokos¢ materiatu, jaki maszyna moze
utozyc.

4. ,Maszyny do ukiadania tasm” sq zdolne do umieszczenia jednego
,pasma wilokna” lub ich wigkszej ilosci o szerokosci rownej Ilub
mniejszej niz 304,8 mm, ale nie mogq ukladaé , pasm wildkien”
o szerokosci rownej lub mniejszej niz 25,4 mm. Odnosi sig to do
minimalnej szerokosci materiatu, ktory maszyna moze ulozy¢, bez
wzgledu na maksymalng szerokoS¢ materiatu, jaki maszyna moze
ulozyé.

Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplata-
nia, facznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, przeznaczone do
tkania, przeplatania lub splatania wiokien w celu wytworzenia elementéw kompo-
zytowych.

Uwaga: Pozycja 6.B.1.c. nie obejmuje kontroli maszyn wiokienniczych niezmody-
fikowanych do zadeklarowanych zastosowan koncowych.

Nastgpujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do produkcji mate-
riatow wioknistych lub wiokienkowych:

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich jak poliakrylonit-
ryl, wlokno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) acznie ze specjal-
nymi urzadzeniami do napr¢zania wiokien podczas ogrzewania;
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2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwigzkow
chemicznych na ogrzanych podtozach wioknistych w celu wyprodukowania
wiokien z weglika krzemu;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwatych materialdéw ceramicznych
(takich jak tlenek glinu);

4. urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrobki cieplnej wiokien macierzy-
stych zawierajacych aluminium we wiokna tlenku glinu;

urzadzenia do produkcji prepregdéw, wyszczegdlnionych w pozycji 1C010.e,
metodg topienia termicznego (hot melt);

nastepujace urzadzenia do badan nieniszczacych specjalnie zaprojektowane do
materiatéw ,.kompozytowych”:

1. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;

2. sterowane numerycznie ultradzwickowe urzadzenia badawcze, w ktorych
ruchy nadajnikow lub odbiornikow do pozycjonowania sg réwnoczesnie
sterowane i programowane w co najmniej czterech osiach w celu $ledzenia
trojwymiarowych ksztaltow badanych elementow;

,,maszyny do uktadania kabli” z widkien, z koordynowanymi i programowa-
nymi w co najmniej dwoch ,,gtéwnych osiach serwosterowania” ruchami zwig-
zanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i uktadaniem kabli,
specjalnie  zaprojektowane do produkcji . kompozytowych” elementow
konstrukcyjnych ptatowca lub ,,pocisku rakiectowego”.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1B001.g ,,maszyny do ukladania kabli” sq zdolne do ukia-
dania jednego lub wigcej ,,pasm widkien” o szerokosci mniejszej lub rownej
25 mm oraz do cigcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych , pasm
wlokien” podczas procesu uktadania.

Uwaga techniczna:

)

1. Do celow pozycji 1B001 , glowne osie serwosterowania” sterujq pod
kontrolg programu komputerowego pozycjq manipulatora (tj. glowicg)
w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu, nadajqc mu
wlasciwe polozenie i kierunek, by osiqgngcé pozgdany wynik.

2. Do celow pozycji 1B001 , pasmo widkna” oznacza pojedynczq cigglg
szerokoS¢ tasmy, kabla lub wiokna czesciowo impregnowanych zywicq.

M6B1d2

M6B1d3

Mo6Ble

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwigzkow
chemicznych na ogrzanych podtozach witoknistych;

3. urzadzenia do mokrego przgdzenia ogniotrwatych materialow ceramicznych
(takich jak tlenek glinu).

Urzadzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej
obrobki powierzchniowej wiokien lub do wytwarzania prepregéw i preform,
w tym rolki, napr¢zacze, zespoly powlekajace, urzadzenia do cigcia i formy
zatrzaskowe.

Uwaga: Do elementow i akcesoriow do maszyn wyszczegolnionych w  pozycji
6.B.1. nalezg formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzgdowanie do
wstepnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania
elementow kompozytowych, laminatow i wytworzonych z nich wyrobéw.
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1B002

Urzadzenia do produkcji stopdw metali, proszkow ze stopow metali lub materiatow
stopowych specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem i specjalnie zaprojektowane do wykorzystania w jednym z proceséw
wyszczegolnionych w pozycji 1C002.c.2.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B102.

M4B3d

,Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkow metali nadajace si¢ do

wykorzystania przy ,produkcji”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych,

sferoidalnych lub pylistych materialtow wyszczegolnionych w pozycjach 4.C.2.c.,
4.C.2.d. lub 4.C.2.e. Uwaga: Pozycja 4.B.3.d. obejmuje: a. generatory plazmowe

(na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czgstotliwosci) nadajace si¢ do otrzy-

mywania pylistych lub sferycznych proszkéw metali, z organizacja procesu

w $rodowisku argon-woda; b. urzadzenia elektroimpulsowe nadajace si¢ do

wykorzystania przy otrzymywaniu pylistych lub sferycznych proszkow metali,

z organizacjg procesu w $rodowisku argon-woda; c. urzadzenia nadajace si¢ do

wykorzystania przy ,,produkcji” sferycznych proszkow aluminiowych przez

rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojetnej (np. azocie).

Uwagi:

1. Jedynymi mieszarkami okresowymi, mieszarkami cigglymi nadajacymi si¢ do
zastosowania w odniesieniu do statych materialow pednych lub sktadnikow
materialow pednych okreslonych w pozycji 4.C. oraz mtynami wykorzystuja-
cymi energi¢ ptynéw okreslonymi w pozycji 4.B. sa mieszarki i mtyny okre-
slone w pozycji 4.B.3.

2. Formy do ,,urzadzen produkcyjnych” do wytwarzania proszkow metali niewy-
szczegolnione w pozycji 4.B.3.d. ocenia si¢ zgodnie z pozycjg 4.B.2.

1B101

Nastepujace urzadzenia, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1B001, do ,,produk-
cji” kompozytow konstrukeyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy
i akcesoria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B201.

Uwaga: Do wyszczegdlnionych w pozycji 1B101 elementow i akcesoriow naleza
formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzadowanie do wstepnego
prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementow
kompozytowych, laminatoéw i wytworzonych z nich wyrobow.

a. maszyny nawojowe do widkien lub maszyny do zbrojenia widknami, z koordy-
nowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwiazanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wiokien, specjalnie zaprojektowane
z przeznaczeniem do produkcji wyrobow kompozytowych lub laminatow
z materiatlow wloknistych lub wiokienkowych;

M6Bla

Maszyny nawojowe do widkien lub ,,maszyny do zbrojenia widknami lub do
uktadania kabli”, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej
osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow kompozyto-
wych lub laminatéw z materiatow witoknistych lub widkienkowych, i sterowniki
koordynujace i programujace;
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b. maszyny do ukladania tasm z koordynowanymi i programowanymi w co

najmniej dwoch osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim
potozeniu i uktadaniem ta$m i arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznacze-
niem do kompozytowych elementow konstrukcyjnych ptatowca lub ,,pocisku
rakietowego”;

c. nastgpujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do ,,produkcji”

,materialtow witoknistych lub widkienkowych”:

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich jak poliakrylo-
nitryl, wiokno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) tacznie ze
specjalnymi urzadzeniami do napr¢zania wiokien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwigzkow
chemicznych na ogrzanych podtozach wioknistych;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwalych materialow ceramicznych
(takich jak tlenek glinu);

M6B1b

M6B1d

~Maszyny do uktadania ta$m” z koordynowanymi i programowanymi w co
najmniej dwoch osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem i ukfadaniem ta$m,
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementow
konstrukeyjnych ptatowca lub ,,pocisku rakietowego”.

Uwaga:

Do celow pozycji 6.B.1.a. i 6.B.1.b. stosuje si¢ nastgpujgce definicje:

1. ,,pasmo widkna” oznacza pojedynczq cigglg szerokos¢ tasmy, kabla lub
wlokna w petni lub czesciowo impregnowanych zywicq. ,,W petni lub
czesciowo impregnowane zywicq pasma wiokna” obejmujq te pokryte suchym
proszkiem, ktory po ogrzaniu do nich przywiera.

2. ,Maszyny do zbrojenia wtoknami lub do ukladania kabli” i , maszyny do
uktadania tasm” to maszyny, ktore wykonujq podobne procesy i ktore korzys-
tajqg ze sterowanych komputerowo glowic do ulozenia jednego , pasma
wiokna” lub wigkszej ich ilosci na formie w celu stworzenia czesci lub struk-
tury. Maszyny te sq zdolne do cigcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych
,,pasm wiokien” podczas procesu ukladania;

3. ,Maszyny do zbrojenia widknami lub do ukladania kabli” sq zdolne do
umieszczenia jednego ,,pasma wiokna” Ilub ich wigkszej ilosci o szerokosci
rownej lub mniejszej niz 25,4 mm. Odnosi si¢ to do minimalnej szerokosci
materiatu, ktory maszyna moze ulozy¢, bez wzgledu na maksymalng szerokosé
materiatu, jaki maszyna moze ulozyc;

4. ,Maszyny do ukladania tasm” sq zdolne do umieszczenia jednego , pasma
widkna” Ilub ich wigkszej ilosci o szerokosci réwnej lub mniejszej niz
304,8 mm, ale nie mogq ukladac¢ ,,pasm wiokien” o szerokosci rownej lub
mniejszej niz 25,4 mm. Odnosi sie to do minimalnej szerokoSci materialu,
ktory maszyna moze utozyé, bez wzgledu na maksymalng szerokos¢ materiatu,
Jjaki maszyna moze ulozyc.

Nastgpujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do produkcji mate-
riatow wioknistych lub wiokienkowych:

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich jak poliakrylonit-
ryl, wiokno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) tacznie ze specjal-
nymi urzadzeniami do napre¢zania wiokien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwigzkow
chemicznych na ogrzanych podtozach widknistych;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwatych materiatow ceramicznych
(takich jak tlenek glinu).
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1B102

d. urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej
obrobki powierzchniowej wiokien lub do wytwarzania prepregdéw i preform
wyszczegolnionych w pozycji 9C110.

Uwaga: Do urzgqdzen ujetych w pozycji 1B101.d zalicza sie rolki, naprezacze,
zespoly powlekajgce, urzgdzenia do cigcia i formy zatrzaskowe.

,Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkow metali, inne niz wyszczeg6l-
nione w poz. 1B002, oraz nastgpujace elementy:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B115.b.

a. ,urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkow metali umozliwiajace ,,pro-
dukcj¢”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych
materialow wyszczegolnionych w pozycjach 1CO11.a, 1CO11.b, 1Cl1l.a.1,
1C111.a.2 lub w wykazie uzbrojenia;

b. specjalnie zaprojektowane elementy do ,,urzadzen produkcyjnych” wyszczegol-
nionych w poz. 1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

a. generatory plazmowe (na zasadzie luku elektrycznego wysokiej
czestotliwosci) nadajgce sie do otrzymywania pylistych lub sferycz-
nych proszkow metali, z organizacjq procesu w srodowisku argon-
woda;

b. urzqdzenia elektroimpulsowe umozliwiajqce otrzymywanie pylistych
lub sferycznych proszkéw metali, z organizacjg procesu w srodo-
wisku argon-woda;

c. urzqdzenia umozliwiajgce ,, produkcje” sferycznych proszkow alumi-
niowych przez rozpylanie roztopionego metalu w  atmosferze
obojetnej (np. azocie).

Mé6Ble

M4B3d

Urzadzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej
obrobki powierzchniowej wiokien lub do wytwarzania prepregow i preform,
w tym rolki, napre¢zacze, zespoly powlekajace, urzadzenia do cigcia i formy
zatrzaskowe.

Uwaga: Do elementow i akcesoriow do maszyn wyszczegolnionych w  pozycji
6.B.1. nalezq formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqdowanie do
wstepnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania
elementow kompozytowych, laminatow i wytworzonych z nich wyrobow.

,Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkdw metali nadajace si¢ do
wykorzystania przy ,produkcji”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych,
sferoidalnych lub pylistych materialtow wyszczegodlnionych w pozycjach 4.C.2.c.,
4.C.2.d. lub 4.C.2ec.

Uwaga: Pozycja 4.B.3.d. obejmuje:

a. generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czes-
totliwosci) nadajqce sie¢ do otrzymywania pylistych lub sferycznych
proszkow metali, z organizacjq procesu w Srodowisku argon-woda;

b. urzqdzenia elektroimpulsowe nadajgce si¢ do wykorzystania przy
otrzymywaniu pylistych lub sferycznych proszkow metali, z organi-
zacjg procesu w srodowisku argon-woda;

c. urzqdzenia nadajgce si¢ do wykorzystania przy ,, produkcji” sferycz-
nych proszkow aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu
w atmosferze obojetnej (np. azocie).

Uwagi:

1. Jedynymi mieszarkami okresowymi, mieszarkami cigglymi nadajgcymi sie do
zastosowania w odniesieniu do stalych materiatow pednych lub skiadnikow
materialow pednych okreslonych w pozycji 4.C. oraz mlynami wykorzystujq-
cymi energi¢ plynow okreslonymi w pozycji 4.B. sq mieszarki i miyny okre-
Slone w pozycji 4.B.3.

2. Formy do ,,urzqdzen produkcyjnych” do wytwarzania proszkow metali niewy-
szczegolnione w pozycji 4.B.3.d. ocenia si¢ zgodnie z pozycjq 4.B.2.

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

¢91



VY M30

IB115 | Urzadzenia, inne niz wyszczegolnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do

produkcji paliw i sktadnikow paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzes-

poly:

a. ,urzadzenia produkcyjne” do ,,produkcji”, manipulowania i testowania odbior- | M4B1 | ,,Urzadzenia produkcyjne” — i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoty — do
czego paliw ptynnych i sktadnikow paliw wyszczegdlnionych w pozycjach ,,produkcji”, recznego przemieszczania lub testowania odbiorczego cieklych mate-
1CO11.a, 1CO11.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia; riatow pednych lub ich sktadnikow wyszczegdlnionych w pozycji 4.C.

b. ,,urzadzenia produkcyjne” do ,,produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwala- | M4B2 | ,Urzadzenia produkcyjne” inne niz opisane w pozycji 4.B.3. — i specjalnie zapro-
nia, odlewania, prasowania, obrabiania, wytlaczania lub testowania odbiorczego jektowane do nich podzespoly — do produkeji, recznego przemieszczania, miesza-
paliw statych i sktadnikow paliw wyszczegolnionych w pozycjach 1CO011.a, nia, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytlaczania lub testowania
1CO11.b i ICI11 lub w wykazie uzbrojenia. odbiorczego statych materialtow pednych lub ich sktadnikow okreslonych

w pozycji 4.C.
Uwaga: Pozycja 1B115.b nie obejmuje kontrolg mieszarek okresowych,
mieszarek cigglych lub miynéw wykorzystujqcych energie plynow.
W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek cigglych lub
miynow wykorzystujgcych energie ptynow zob. pozycje 1B117, 1B118
i 1B119.
Uwaga 1: Urzqdzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji wyrobow mili-
tarnych wymagajq kazdorazowo sprawdzenia wykazu uzbrojenia.
Uwaga 2: Pozycja 1Bl15 nie obejmuje kontrolg urzqdzen do , produkcji”,
manipulowania i testowania odbiorczego wegliku boru.
1B116 | Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materialtow pocho- | M6B2 | Dysze zaprojektowane specjalnie do procesow, o ktorych mowa w pozycji 6.E.3.
dzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podiozu,

z gazdw macierzystych rozktadajacych sie w zakresie temperatur od 1573 K

(1300°C) do 3173 K (2900 °C) przy cisnieniach w zakresie od 130 Pa do

20 kPa.

1B117 | Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie préozniowe w zakresie od zera do | M4B3a | Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do

13,326 kPa, w ktorych mozna regulowa¢ temperatur¢ w komorze mieszania, spel-
niajace wszystkie ponizsze kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. catkowita wydajno$¢ objetosciowa 110 litrow lub wigksza; oraz

b. co najmniej jeden ,,wal mieszajacy/ugniatajacy” osadzony mimosrodowo.

Uwaga: W pozycji 1B117.b ,wal mieszajqcy/ugniatajgcy” nie obejmuje
rozdrabniaczy i glowic nozowych.

13,326 kPa, w ktorych mozna regulowa¢ temperatur¢ w komorze mieszania,
spetniajace wszystkie nastgpujace kryteria:

1. catkowita pojemno$¢ wolumetryczna 110 litrow lub wigksza; oraz

2. co najmniej jeden ,,wal mieszajacy/ugniatajacy” osadzony mimosrodowo.

Uwaga: W pozycji 4.B.3.a.2. ,wal mieszajgcy/ugniatajqcy” nie obejmuje
rozdrabniaczy ani glowic nozowych.
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IB118 | Mieszarki ciagle umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do | M4B3b | Mieszarki ciggle umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do
13326 kPa, w ktorych mozna regulowa¢ temperatur¢ w komorze mieszania 13326 kPa, w ktorych mozna regulowa¢ temperatur¢ w komorze mieszania
i ktore spehiaja ktorekolwiek z ponizszych kryteriow, oraz specjalnie zaprojekto- i ktore spetniaja ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:
wane do nich elementy: 1. dwa lub wigcej watdow mieszajacych/ugniatajacych; lub
a. dwa lub wigcej waléw mieszajacych/ugniatajacych; lub 2. jeden oscylujacy wal obrotowy, zeby/kolki ugniatajace na wale, jak rowniez
b. jeden oscylujacy wat obrotowy z zgbami/kotkami ugniatajacymi na nim, jak po stronie wewnetrznej obudowy komory mieszalniczej.

rowniez wewnatrz obudowy komory mieszalnicze;j.
1B119 | Mlyny wykorzystujace energi¢ ptynow, nadajace si¢ do rozdrabniania i mielenia | M4B3c | Miyny wykorzystujace energiec plynéw, nadajace si¢ do rozdrabniania lub

substancji wyszczegélnionych w pozycjach 1C011.a, 1COIl.b i ICI11 lub
w wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

mielenia substancji okre$lonych w pozycji 4.C.

1C Materialy

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

1C001

Nastepujace materialy specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochlaniacze fal
elektromagnetycznych lub polimery przewodzace samoistnie:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C101.

a. materialy pochlaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 10% Hz, ale
ponizej 3 x 10'? Hz;

Uwaga 1: Pozycja 1C001.a nie obejmuje kontrolg:

a. pochtaniaczy typu wlosowego, wykonanych z wilokien naturalnych
lub syntetycznych, w  ktorych pochtanianie osigga sie innym
sposobem niz magnetyczny;

b. pochtaniaczy niewykazujgcych strat magnetycznych oraz takich,
ktorych powierzchnia, na ktorg pada promieniowanie, nie jest
planarna, w tym ostrostupow, stozkow, klinow i powierzchni
zwichrowanych;

c. pochtaniaczy planarnych spetniajgcych wszystkie ponizsze kryte-
ria:

1. wykonane z ktoregokolwiek z ponizszych:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych Ilub
nieelastycznych) wzmacnianych weglem lub z materialow
organicznych, lgcznie z materialami wigzqcymi, dajgcych
wiecej niz 5 % echa w porownaniu z metalami, w pasmie

M17C1

Materiaty do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal radaro-
wych, $lady w spektrum nadfioletowym lub podczerwonym i §lady akustyczne (tj.
technologia utrudniania wykrycia), do zastosowan nadajacych si¢ do wykorzys-
tania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsyste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 2.A.

1. Pozycja 17.C.1. obejmuje materialy strukturalne i powloki (w tym farby),
specjalnie zaprojektowane pod kqtem zmniejszania ilosci lub celowej zmiany
charakterystyki odbijanego lub emitowanego promieniowania w obszarze
spektrum mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego.

2. Pozycja 17.C.1. nie obejmuje kontrolg powlok (w tym farb), ktore sq
specjalnie uzywane do regulacji temperatur w satelitach.
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o szerokosci wyzszej o = 15 % od czgstotliwosci centralnej
padajacej fali, i nieodpornych na temperatury przekracza-
jace 450 K (177 °C); lub

b. z materiatow ceramicznych dajgcych o ponad 20 % echa
wiecej w porownaniu z metalami, w pasmie o szerokoSci
wyiszej o £ 15 % od czestotliwosci centralnej padajgcej
fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajgce 800 K
(527 °C);

Uwaga techniczna:
Probki do badania stopnia pochlaniania materiatow wyszcze-
golnionych w uwadze 1.c.1 do pozycji 1C001.a. Uwaga: 1.c.1.
powinny by¢ kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 diugo-
Sciom fali o czestotliwosci centralnej i umieszczone w polu
dalekim elementu promieniujgcego fale elektromagnetyczne.

2. wytrzymalo$é na rozcigganie ponizej 7 x 10° N/m?; oraz

3. wytrzymalo$é na sciskanie ponizej 14 x 10° N/m’;

d. pochianiaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego,
spetniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:
1. gestos¢ wzgledna powyzej 4,4; oraz

2. maksymalna temperatura robocza na poziomie 548 K (275 °C).

Uwaga 2: Zadne sformutowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a nie zwalnia
z kontroli materialow magnetycznych uzytych jako pochtaniacze fal
w farbach.

. materialy pochlaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 1,5 x 10" Hz, ale

ponizej 3,7 x 10'* Hz i nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego;

Uwaga: Pozycja 1C001.b nie obejmuje kontrolg materialow specjalnie zapro-
Jjektowanych lub opracowanych do ktoregokolwiek z ponizszych zasto-
sowan.

a. laserowe znakowanie polimerow; lub

b. laserowe spawanie polimerow;

. materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o ,,0bjetosciowej przewodnosci

elektrycznej” powyzej 10000 S/m (simensé6w na metr) lub ,,opornosci
powierzchniowej” ponizej 100 omoéw/m?, ktérych podstawows czescia skla-
dowg jest ktorykolwiek z nastepujacych polimerow:
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. polianilina;

. polipirol;

. politiofen;

. polifenylenowinylen; lub

[ N O R N

. polietylenowinylen.

Uwaga: Pozycja 1C001.c nie obejmuje kontrolq materialow w postaci cieklej.

Uwaga techniczna:
,, Objetosciowq przewodnosé¢ elektryczng” oraz ,,opornos¢ powierzchniowg”
nalezy okreslaé zgodnie z normg ASTM D-257 lub jej odpowiednikami.

1C007

Nastepujace proszki ceramiczne, ,,nickompozytowe” materialy ceramiczne, mate-
rialy ,kompozytowe” na ,,matrycy” ceramicznej oraz materialy macierzyste:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C107.

a. proszki ceramiczne z pojedynczych lub zlozonych borkéw tytanowych,
w ktorych faczna ilo$¢ zanieczyszczen metalicznych, z wytaczeniem dodatkow
zamierzonych, wynosi ponizej 5 000 ppm (czgéci na milion), w ktorych prze-
cigtne wymiary czastek sg rowne lub mniejsze niz 5 um oraz ktore zawierajg nie
wigeej niz 10 % czastek o wielkosci powyzej 10 pm;

b. ,,niekompozytowe” materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub potprze-
tworzonej, zlozone z borkow tytanowych o gestosci stanowiacej 98 % lub
wigcej gestosci teoretycznej;

Uwaga: Pozycja 1C007.b nie obejmuje kontrolg materiatow Sciernych.

c. ,,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,,matrycy” szklanej lub
tlenkowej, wzmacniane wloknami, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonane z ktoregokolwiek z nastgpujacych materiatow:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; lub
d. Si-O-N; oraz

2. majace ,,wytrzymato§é¢ wiasciwg na rozcigganie” wigksza niz 12,7 x 10° m;

M6C5

M6C6

Ceramiczne materialy kompozytowe (o statej dielektrycznej ponizej 6 przy kazdej
czestotliwosei od 100 MHz do 100 GHz), do uzytku w ostonach anten radiolo-
katora nadajacych si¢ do zastosowania w systemach okreslonych w pozycjach
1.A. lub 19.A.1.

Nastgpujace materiaty krzemowo-weglowe:

a. skrawalne, niewypalane materialy ceramiczne wzmacniane wioknami krze-
mowo-weglowymi nadajace si¢ do wykorzystania w stozkach czotowych nada-
jacych si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub
19.A.1;

kompozyty ceramiczne wzmacniane wioknami krzemowo-weglowymi nada-
jace sie do wykorzystania do wyrobu stozkow czolowych, pojazdow powrot-
nych, klap dysz, nadajacych si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
w pozycjach 1.A. lub 19.A.1.
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. ,,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne, z faza metaliczng o strukturze

cigglej lub bez tej fazy, zawierajace czastki, wiskery lub wiokna, w ktorych
.matrycg” stanowia wegliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

. nastgpujace materiaty macierzyste (tj. specjalne polimery lub materialy

metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy lub faz materiatéw ujetych
w pozycji 1C007.c:

1. polidiorganosilany (do produkcji weglika krzemu);
2. polisilazany (do produkcji azotku krzemu);

3. polikarbosilazany (do produkcji materialow ceramicznych zawierajacych
czesci sktadowe krzemowe, weglowe i1 azotowe);

. ,.materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub

tlenkowej, wzmacniane ciggtymi wioknami wykonanymi z jednego z nastgpuja-
cych materialow:

1. ALLO; (CAS 1344-28-1); lub
2. Si-C-N.

Uwaga: Pozycja 1C007.f nie obejmuje kontrolg , materiatow kompozytowych”
zawierajqcych widkna z wyszczegélnionych w niej materiatow,
posiadajgce wytrzymatosé na rozcigganie mniejszq niz 700 MPa przy
temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odpornos¢ na petzanie wigkszg niz
1 % odksztalcenia przy obcigzeniu 100 MPa i temperaturze 1273 K
(1 000 °C) w czasie 100 godzin.

1C010

Nastepujace ,,materialy wlokniste lub wiokienkowe”:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1C210 ORAZ 9C110.

a. organiczne ,,materialy wlokniste lub widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze

kryteria:
1. ,modut wlasciwy” powyzej 12,7 x 10® m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ whasciwa na rozciaganie” powyzej 23,5 x 10* m;

Uwaga: Pozycja 1C010.a nie obejmuje kontrolg polietylenu.
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b. weglowe ,materialy wiokniste lub wiokienkowe”, spetniajace oba ponizsze

kryteria:
1. ,modut wlasciwy” powyzej 14,65 x 10° m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ wilasciwa na rozciaganie” powyzej 26,82 x 10* m;

Uwaga: Pozycja 1C010.b nie obejmuje kontrolg:

a. ,,materialow widknistych lub widkienkowych” przeznaczonych do
naprawy konstrukcji lub laminatow ,,cywilnych statkow powietrz-
nych”, ktore spetniajq wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. majq powierzchnie nieprzekraczajgcq 1 m’;
2. majg dlugos¢ nieprzekraczajqcq 2,5 m; oraz
3. majq szerokoS¢ przekraczajgcq 15 mm;

b. mechanicznie siekanych lub cietych , materiatow witoknistych Ilub

wiokienkowych” o dlugosci nieprzekraczajgcej 25,0 mm;

. nieorganiczne ,,materiaty widkniste i wiokienkowe”, spetniajace oba ponizsze

kryteria:

1. ,,modul wlasciwy” powyzej 2,54 x 10° m; oraz

2. temperatura topnienia, mig¢knienia, rozktadu lub sublimacji powyzej 1 922 K
(1 649 °C) w srodowisku obojetnym;

Uwaga: Pozycja 1C010.c nie obejmuje kontrolg:

a. niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien z tlenku glinu
w postaci widkien cietych lub mat o strukturze bezladnej,
zawierajqcych wagowo 3 % lub wigcej tlenku krzemu i majgcych
,modul wilasciwy” ponizej 10 x 10° m;

b. widkien molibdenowych i ze stopow molibdenowych,
c. widkien borowych,

d. niecigglych wiokien ceramicznych o temperaturze topnienia, mie-
knienia, rozkladu lub sublimacji ponizej 2 043 K (1 770 °C) w sro-
dowisku obojetnym.

Uwagi techniczne:

1. Do celow obliczenia , wytrzymatosci wlasciwej na rozcigganie”, , modutu
wlasciwego” lub cigzaru wlasciwego , materiatow wicknistych i widkienko-
wych” z pozycji 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c. wytrzymalos¢ na
rozcigganie i modul nalezy okreslac¢ za pomocq metody A opisanej w normie
1SO 10618 (2004) lub jej odpowiednikach krajowych.
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2. Oceng ,,wytrzymatosci wltasciwej na rozcigganie”, ,, modutu witasciwego” lub
cigzaru wilasciwego niejednokierunkowych ,,materiatow wioknistych i wio-
kienkowych” (np. tkanin, mat lub oplotow) z pozycji 1C010 nalezy oprzeé¢ na
mechanicznych wiasciwosciach sktadowych wiokien jednakowo ukierunko-
wanych (np. wiokien elementarnych, przedz, rowingow lub kabli) przed ich
przetworzeniem w niejednokierunkowe ,, materialy wiokniste i wiokienkowe”.

d. ,,materialy wlokniste lub witdkienkowe” spehiajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:
1. zawierajace ktorekolwiek z ponizszych:
a. polieteroimidy okreslone w pozycji 1C008.a; lub
b. materiaty ujete w pozycjach od 1C008.b do 1C008.f.; lub

2. zlozone z materialow ujetych w pozycji 1C010.d.1.a lub 1C010.d.1.b
i ,zmieszane” z innymi materiatami wioknistymi ujgtymi w pozycjach
1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c;

e. ,,materiaty wlokniste lub wiokienkowe” w peti lub czgsciowo impregnowane
zywicg lub pakiem (prepregi), ,materiaty wiokniste lub wiokienkowe” powle-
kane metalem lub weglem (preformy) lub ,,preformy wiokien weglowych™ spel-
niajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. zawierajace nieorganiczne ,,materialy wiokniste lub wiokienkowe” okre-
slone w pozycji 1C010.c; lub
b. zawierajace organiczne lub weglowe ,,materiaty witokniste lub wiokien-
kowe” spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. ,modul whasciwy” powyzej 10,15 x 10° m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ whasciwa na rozciaganie” powyzej 17,7 x 10* m; oraz

2. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. zawierajace zywicg lub pak okreslone w poz. 1C008 lub 1C009.b;

b. majace ,temperature¢ zeszklenia wyznaczona metoda dynamicznej analizy
mechanicznej (DMA Tg)” rowna lub przekraczajaca 453 K (180 °C)
i zawierajgce zywice fenolowe; lub

M6C1

Prepregi z wiokien impregnowanych zywicami i preformy z wiokien powleka-
nych metalem, do towaréw okreslonych w pozycji 6.A.1., wytwarzane zard6wno
na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia
wiokniste lub wiokienkowe o wytrzymatosci wlasciwej na rozcigganie wigkszej
niz 7,62 x 10* m i module wlasciwym wigkszym niz 3,18 x 10° m.

Uwaga: Jedyne prepregi z wldkien impregnowanych zZywicami wyszczegélnione
w pozycji 6.C.1. to te, w ktorych zastosowano Zywice o temperaturze
zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczajgcej 145 °C, jak okreslono
w ASTM D4065 lub w krajowych odpowiednikach.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 6.C.1. ,, wytrzymalos¢ wilasciwa na rozcigganie” oznacza wytrzyma-
lo$¢ na rozcigganie w N/m’ podzielong przez ciezar wlasciwy w N/m’,
mierzong w temperaturze (296+ 2) K ((23+ 2) °C) i przy wilgotnosci
wzglednej (50 + 5) %.

2. W pozycji 6.C.1. ,,modul wlasciwy” oznacza modut Younga w N/m’ podzie-
lony przez ciezar wlasciwy w N/m®, mierzony w temperaturze (296 + 2) K
((23 £ 2) °C) i przy wilgotnosci wzglednej (50 = 5) %.
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c. majace ,temperature zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy
mechanicznej (DMA Tg)” rowna lub przekraczajaca 505 K (232 °C)
i zawierajace zywice lub pak, ktore nie s3 wymienione w poz. 1C008 ani
1C009.b i nie sa zywicami fenolowymi.

Uwaga 1: , ,Materialy widkniste lub widokienkowe” powlekane metalem Ilub
weglem (preformy) lub , preformy wiokien weglowych” nieimpreg-
nowane zywicqg ani pakiem sq wyszczegolnione jako ,, materialy
wiokniste lub wiokienkowe” w pozycji 1C010.a, 1C010.b i 1CO10.c.

Uwaga 2: Pozycja 1C010.e nie obejmuje kontrolg:

a. impregnowanych ,,matrycq” z zywicy epoksydowej weglowych
,,materiatow witoknistych Ilub widkienkowych” (prepregow)
przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatow ,,cywil-
nych statkow powietrznych”, ktore spetniajg wszystkie z ponizs-
zych kryteriow:

1. majq powierzchnie nieprzekraczajgcq 1 m°;
2. majq diugosé nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
3. majq szerokos¢ przekraczajgcqg 15 mm;

b. w petni lub czesciowo impregnowanych zywicq lub pakiem
mechanicznie siekanych, mielonych Ilub cietych weglowych
,,materiatow widknistych lub widkienkowych” o diugosci niepr-
zekraczajgcej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano Zywice lub
pak inne niz okreslone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwaga techniczna:

,, Temperatura zeszklenia wyznaczona metodq dynamicznej analizy mechanicznej
(DMA Tg)” dla materiatow wyszczegolnionych w pozycji 1C010.e jest okreslana
za pomocq metody opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub rownowaznej normie
krajowej przy uzyciu suchej probki. W przypadku materiatow termoutwardzal-
nych stopien utwardzenia suchej probki musi wynosic co najmniej 90 % zgodnie
z normqg ASTM E 2160-04 lub rownowazng normgq krajowq.

1CO11

Nastepujace metale i zwigzki:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C111.

a. metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 pm, zaréwno w postaci sferycz-

nej, rozpylanej, sferoidalnej, ptatkow, jak i zmielonej, wykonane z materialow
zawierajacych 99 % lub wiecej cyrkonu, magnezu lub ich stopow;

M4C2d

Proszki ktoregokolwiek z nastgpujacych metali: cyrkonu (CAS 7440-67-7),
berylu (CAS 7440-41-7), magnezu (CAS 7439-95-4) lub ich stopéw, jezeli co
najmniej 90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowig czastki o wiel-
kosci ponizej 60 pm (oznaczone przy pomocy technik pomiaru takich jak prze-
siewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej,
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Uwaga techniczna:
Naturalna zawartos¢ hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona
razem z cyrkonem.

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegolnione w pozycji 1C011.a sq objete kontrolg
bez wzgledu na to, czy sq zamknigte w kapsutkach z glinu, magnezu,
cyrkonu lub berylu.

b. bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 um lub mniejszych, jak nastgpuje:
1. bor o czystosci 85 % wagowo lub wigkszej;

2. stopy boru o zawartosci boru 85 % wagowo lub wigkszej;

Uwaga: Metale Ilub stopy wyszczegolnione w pozycji 1CO011.b sq objete
kontrolg bez wzgledu na to, czy sq zamkniete w kapsutkach z glinu,
magnezu, cyrkonu lub berylu.

c. azotan guanidyny (CAS 506-93-4);
d. nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.: Zob. takze wykaz uzbrojenia — proszki metali zmieszane z innymi substan-
cjami dajgce w wyniku mieszaning przeznaczong do celow wojskowych.

M4C2e

zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkow lub silnie rozdrobnionego proszku, zawie-
rajace wagowo 97 % lub wigcej ktoregokolwiek z wymienionych wyzej metali;

Uwaga: W przypadku multimodalnej dystrybucji czqstek (np. mieszaniny roznej
wielkosci ziaren), w ktorej kontrolg objeta jest co najmniej jedna
z form, kontroli podlega cata mieszanina proszku.

Uwaga_techniczna:
Naturalna zawartos¢ hafnu (CAS 7440-58-6) w cyrkonie (zwykle od 2 % do
7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Proszki boru (CAS 7440-42-8) lub stopéw boru o zawartosci wagowej boru 85 %
lub wigkszej, jezeli co najmniej 90 % wagi lub objgtosci wszystkich czastek
stanowig czastki o wielkosci mniejszej niz 60 pm (zmierzone przy pomocy
technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie
optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie
rozdrobnionego proszku;

Uwaga: W przypadku multimodalnej dystrybucji czgstek (np. mieszaniny roznej
wielkosci ziaren), w ktorej kontrolg objeta jest co najmniej jedna z form,
kontroli podlega cala mieszanina proszku.

1C101

Materiaty i urzadzenia do obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca
odbitych fal radarowych, sladow w zakresie promieniowania nadfioletowego lub
podczerwonego 1 $ladow akustycznych, inne niz okreslone w pozycji 1C001,
mozliwe do zastosowania w ,,pociskach rakietowych”, podsystemach ,,pociskow
rakietowych” lub bezzalogowych statkach powietrznych wyszczegdlnionych
w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga 1: Pozycja 1C101 obejmuje:

a. materialy strukturalne i powloki specjalnie opracowane pod kgtem
zmniejszenia ich echa radarowego,

b. powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kqtem zmniej-
szenia ilosci odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu
mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania
elektromagnetycznego.

MI17A1

M17C1

Urzadzenia do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal radaro-
wych, §lady w spektrum nadfioletowym lub podczerwonym i $lady akustyczne (tj.
technologia utrudniania wykrycia), do zastosowan nadajacych si¢ do wykorzys-
tania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsyste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Materiaty do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal radaro-

wych, §lady w spektrum nadfioletowym lub podczerwonym i $lady akustyczne (tj.

technologia utrudniania wykrycia), do zastosowan nadajacych si¢ do wykorzys-

tania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsyste-

mach wyszczegolnionych w pozycji 2.A.

Uwagi:

1. Pozycja 17.C.1. obejmuje materialy strukturalne i powloki (w tym farby),
specjalnie zaprojektowane pod kqtem zmniejszania ilosci lub celowej zmiany

charakterystyki odbijanego lub emitowanego promieniowania w obszarze
spektrum mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego.
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Uwaga 2: Pozycja 1C101 nie dotyczy powlok, ktore sq specjalnie uzywane do
regulacji temperatur w satelitach.
Uwaga techniczna:

W pozycji 1C101 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.

2. Pozycja 17.C.1. nie obejmuje kontrolg powlok (w tym farb), ktore sq specjalnie
uzywane do regulacji temperatur w satelitach.

1C102 | Przesycane pirolizowane materialy weglowo-weglowe przeznaczone do pojazdow | M6C2 | Przesycone prolizowane materialy (tj. typu wegiel/wegiel) posiadajace wszystkie
kosmicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicz- wymienione ponizej cechy: a. zaprojektowane do systemow rakietowych; oraz b.
nych (sondujacych) wyszczegolnionych w pozycji 9A104. nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub
19.A.1.
1C107 | Nastgpujace materialy grafitowe i ceramiczne, inne niz wyszczegolnione w pozycji

1C007:

a. drobnoziarniste materialy grafitowe o gestosci nasypowej co najmniej 1,72 ¢/ | M6C3 | Drobnoziarniste materiaty grafitowe o gesto$ci nasypowej co najmniej 1,72 g/em®
em® lub wickszej, mierzonej w temperaturze 288 K (15°C) i o wymiarach mierzonej w temperaturze 15°C i o wymiarach ziarna 100 x 107° (100 pm) lub
ziarna 100 um lub mniejszych, mozliwe do zastosowania w dyszach do rakiet mniejszych, nadajace si¢ do zastosowania w dyszach do rakiet i stozkach czoto-
i stozkach czotowych rakiet, umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki naste- wych pojazdow powrotnych, umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki skrawa-
pujacych produktow: niem ktoregokolwiek z nastepujacych produktow:

1. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci 50 mm lub wigkszej; a. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dlugosci 50 mm lub wigkszej;

2. rury o $rednicy wewnetrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci $cianki 25 mm b. rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej 1 grubosci $cianki 25 mm
lub wigkszej i dlugosci 50 mm lub wigkszej; lub lub wigkszej i dlugosci 50 mm lub wigkszej; lub

3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm % 50 mm lub wigksze; c. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze

N.B.: Zob. takze pozycja 0C004.

b. pirolityczne lub wzmacniane widknami materialy grafitowe nadajace si¢ do | M6C4 | Pirolityczne lub wzmacniane widknami materialy grafitowe nadajace si¢ do zasto-
zastosowania w dyszach rakiet i stozkach czolowych uzywanych w ,,pociskach sowania w dyszach rakiet i stozkach czotowych pojazdow powrotnych nadaja-
rakietowych”, kosmicznych pojazdach nosnych wyszczegdlnionych w pozycji cych si¢ do zastosowania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1.
9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji
9A104;

N.B.: Zob. takze pozycja 0C004.
c. ceramiczne materialy kompozytowe (o statej dielektrycznej ponizej 6 przy | M6CS | Ceramiczne materialy kompozytowe (o statej dielektrycznej ponizej 6 przy kazdej

kazdej czgstotliwosci od 100 MHz do 100 GHz), do uzytku w ostonach anten
radiolokatora uzywanych w ,,pociskach rakietowych”, kosmicznych pojazdach
nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicz-
nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104;

czgstotliwosei od 100 MHz do 100 GHz), do uzytku w oslonach anten radiolo-
katora nadajacych si¢ do zastosowania w systemach okreslonych w pozycjach
LLA. Tub 19.A.1.

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

SLI



VY M30

d. skrawalne, niewypalane materialy ceramiczne wzmacniane witoknami krzemo-
weglowymi, do uzytku w stozkach czotlowych uzywanych w ,,pociskach rakie-
towych”, kosmicznych pojazdach nosnych wyszczegélnionych w  pozycji
9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegolnionych w pozycji
9A104;

e. wzmocnione krzemo-weglowe ceramiczne materialy kompozytowe do uzytku
w stozkach czolowych, rakietach ponownie wchodzacych w atmosferg i klapach
dysz uzywanych w ,,pociskach rakietowych”, kosmicznych pojazdach nosnych
wyszczegdlnionych w  pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych
wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.

Mo6C6a

M6C6b

Skrawalne, niewypalane materialy ceramiczne wzmacniane wtdknami krzemowo-
weglowymi nadajace si¢ do wykorzystania w stozkach czotowych nadajacych si¢
do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1,;

Kompozyty ceramiczne wzmacniane widknami krzemowo-weglowymi nadajace
si¢ do wykorzystania do wyrobu stozkéw czolowych, pojazdéw powrotnych, klap
dysz, nadajacych si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach
L.A. lub 19.A.1.

1C111

Nastegpujace substancje napgdowe i zwiazki chemiczne do nich, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 1C011:

a. substancje napedowe:

1. sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy, inny niz wyszczegolniony
w wykazie uzbrojenia, ztozony z czastek o wielko$ci ponizej 200 um, o zawar-
tosci glinu wynoszacej 97 % wagowych lub wigkszej, jezeli co najmniej 10 %
cigzaru ogolnego stanowia czastki o wielko$ci mniejszej niz 63 um, zgodnie
z ISO 2591-1:1988 lub réwnowaznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:

Wielkos¢ czgstek 63 um (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce
230 (norma ASTM E-11).

2. nastgpujgce proszki metali, inne niz wyszczegoélnione w wykazie uzbrojenia:

a. proszki cyrkonu, berylu lub magnezu lub stopéw tych metali, jezeli co najmniej
90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowig czastki o wielko$ci mniej-
szej niz 60 um (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesie-
wanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej,
zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie rozdrobnionego proszku, zawie-
rajace 97 % wagowych lub wiecej ktoregokolwiek z ponizszych:

1. cyrkonu;
2. berylu; lub

3. magnezu;

M4C2c

M4cC2d

Sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) ztozony
z czastek o wielkosci ponizej 200 x 107° (200 pm) oraz o zawartoici glinu
wynoszacej 97 % wagowych lub wigkszej, jezeli przynajmniej 10 % ciezaru ogol-
nego stanowig czastki o wielko$ci mniejszej niz 63 um, zgodnie z ISO 2591-
1:1988 lub rownowaznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:

Wielkos¢ czgstek 63 um (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230
(norma ASTM E-11).

Proszki ktoregokolwiek z nastepujacych metali: cyrkonu (CAS 7440-67-7), berylu
(CAS 7440-41-7) lub magnezu (CAS 7439-95-4) lub ich stopow, jezeli co
najmniej 90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowia czastki o wielko$ci
ponizej 60 pm (oznaczone przy pomocy technik pomiaru takich jak przesiewanie,
dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowa-
nej, sferoidalnej, ptatkow lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierajace wagowo
97 % lub wigcej ktoregokolwiek z wymienionych wyzej metali;

Uwaga: W przypadku multimodalnej dystrybucji czgstek (np. mieszaniny roznej
wielkosci ziaren), w ktorej kontrolg objeta jest co najmniej jedna
z form, kontroli podlega cala mieszanina proszku.
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Uwaga techniczna:

Naturalna zawartos¢ hafinu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona
razem z cyrkonem.

. proszki boru lub stopéw boru o zawartosci boru 85 % wagi lub wigkszej, jezeli

co najmniej 90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowia czastki o wiel-
kos$ci mniejszej niz 60 pum (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak
przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycz-
nej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkow lub silnie rozdrobnionego proszku;

Uwaga: Pozycje 1Cl11a.2.a oraz 1CIl1la.2.b obejmujq kontrolg mieszaniny
proszkow o multimodalnej dystrybucji czqstek (np. mieszaniny roznej
wielkosci ziaren), jezeli kontrolg objeta jest co najmniej jedna z form.

. nastepujace utleniacze uzywane w silnikach rakietowych na paliwo ciekte:

a. tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);
b. ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenck diazotu (CAS 10544-72-6);
c. pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

d. mieszaniny tlenkéw azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkow azotu stanowiq roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku
diazotu/ditlenku azotu (N,O,/NO, ), ktore mogq by¢ wykorzystane w syste-
mach rakietowych. Istnieje cata skala mieszanin, ktore mogq by¢ oznaczone
Jjako MONi lub MONij, gdzie i oraz j sq liczbami catkowitymi przedstawia-
Jjgcymi procentowq zawartos¢ tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3
zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 — 25 % tlenku azotu. Gorng granice
stanowi MON40 — 40 % zawartosci wagowej).

M4C2e

M4C4a

Uwaga techniczna:

Naturalna zawartosé hafnu (CAS 7440-58-6) w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %)
Jjest liczona razem z cyrkonem.

Proszki boru (CAS 7440-42-8) lub stopéw boru o zawarto$ci wagowej boru 85 %
lub wigkszej, jezeli co najmniej 90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek
stanowig czastki o wielkosci mniejszej niz 60 um (zmierzone przy pomocy
technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie
optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkow lub silnie
rozdrobnionego proszku

Uwaga: W przypadku multimodalnej dystrybucji czqstek (np. mieszaniny roznej

wielkosci ziaren), w ktorej kontrolg objeta jest co najmniej jedna z form,
kontroli podlega cala mieszanina proszku.

Nastgpujace substancje utleniajace nadajace si¢ do wykorzystania w silnikach
rakietowych na paliwo ciekle:

L.

2.

3.

tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);
ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenck diazotu (CAS 10544-72-6);

pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

. mieszaniny tlenkow azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkéw azotu (MON) stanowia roztwory tlenku azotu (NO)
w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu (N204/NO2), ktore moga by¢ wykorzy-
stywane w systemach rakietowych. Istnieje catla gama mieszanin, ktore moga
by¢ oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j sg liczbami catkowitymi
przedstawiajacymi procentowa zawarto$¢ tlenku azotu w danej mieszaninie
(np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 — 25 % tlenku azotu. Goérng
granic¢ stanowi MON40 — 40 % zawarto$ci wagowej).
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e. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA inhibitowanego dymiacego na czerwono

kwasu azotowego (IRFNA);

f. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCIJE 1C238 dla zwiazkow
chemicznych skladajacych si¢ z fluoru oraz jednego lub wigcej innych

fluorowcow, tlenu lub azotu;

4. nastgpujace pochodne hydrazyny:

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a. trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);

b. tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);

c.  N,N-diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);

d. allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);

e. etylenodihydrazyna;

f.  diazotan monometylohydrazyny;
niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;
azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);

i. azydek dimetylohydrazyny;

j.  diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);

k. diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);

1. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);

m. zob. wykaz uzbrojenia dla nadchloranu hydrazyny;

n. dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);

0. azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);

M4C2b

. inhibitowany dymiacy na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

. zwiazki skladajace si¢ z fluoru i jednego lub wigcej innych fluorowcéw, tlenu

Iub azotu;

Uwaga: Pozycja 4.C.4.a.6. nie obejmuje kontrolq trifluorku azotu (NF3) (CAS
7783-54-2) w postaci gazowej, poniewaz nie jest wykorzystywany do
zastosowan rakietowych.

Nastepujace pochodne hydrazyny:

1.
. niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-14-7);
. monoazotan hydrazyny (CAS 13464-97-6);

. trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);

. tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);

. N,N diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);

. allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);

. etylenodihydrazyna (CAS 6068-98-0);

. diazotan monometylohydrazyny;

O 0 N N W B W

—_ = =
No—= O

13.
14.
15.
16.

monometylohydrazyna (MMH) (CAS 60-34-4);

. niesymetryczny azotan dimetylohydrazyny;
. azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);
. azydek 1,1-dimetylohydrazyny (CAS 227955-52-4)/azydek 1,2-dimetylohyd-

razyny (CAS 299177-50-7);

diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);

diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);
azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);
nadchloran hydrazyny (CAS 27978-54-7);
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p.
q.

azotan dietylohydrazyny (DEHN);
azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydrazyny) (DHTN);

5. materialy o wysokiej gestosci energetycznej inne niz wymienione w wykazie
uzbrojenia, ktéore moga by¢ wykorzystywane w ,,pociskach rakietowych” lub
bezzatogowych statkach powietrznych wyszczegélnionych w poz. 9A012 lub
9Al112.a.;

a.

paliwa mieszane sktadajace si¢ z paliw statych i cieklych, takie jak paliwo
borowodorowe, o gestosci energetycznej na jednostk¢ masy na poziomie
40 x 10° J/kg lub wickszej;

. inne majgce wysoka gestos¢ energetyczng paliwa i dodatki do paliw (np.

kuban, roztwory jonowe, JP-10) o gestosci energetycznej na jednostke obje-
tosci na poziomie 37,5 x 10° J/m® lub wickszej zmierzonej w temperaturze
20 °C i przy cisnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa);

Uwaga: Pozycja 1CI111.a.5.b nie obejmuje kontrolq rafinowanych paliw
kopalnych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silni-
kowych dopuszczonych do stosowania w lotnictwie cywilnym, chyba
ze sq przeznaczone specjalnie do , pociskow rakietowych” Ilub
bezzatogowych statkow powietrznych wyszczegolnionych w  poz.
94012 lub 94112.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C111.a.5. , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzalogowych statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym
300 km.

6. nastgpujace paliwa zastgpujace hydrazyne:

a.

azydek 2-dimetyloaminoetylu (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

M4C2f

M4C2g

17.
18.
19.

20.

dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);
azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);

azotan 1,1-dietylohydrazyny (DEHN)/Azotan 1,2-dietylohydrazyny (DEHN)
(CAS 363453-17-2);

azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (DHTN).

Uwaga techniczna:
Azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny bywa rowniez nazywany azotanem 1,4-dihydra-
zyny.

Nastgpujace materialy o wysokiej gestosci energetycznej, ktore mozna wyko-
rzysta¢ w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub 19.A:

L.

Nastgpujace paliwa zastgpujace hydrazyneg: 1.

paliwa mieszane skladajace si¢ z paliw statych i ciektych, takie jak paliwo
borowodorowe, o gestosci energetycznej na jednostke masy na poziomie 40 x
10° J/kg lub wigkszej;

. inne majgce wysokg gestos¢ energetyczng paliwa i dodatki do paliw (np.

kuban, roztwory jonowe, JP-10) o gestosci energetycznej na jednostke obje-
tosci na poziomie 37,5 x 10° J/m® lub wickszej zmierzonej w temperaturze
20 °C i przy cisnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa).

Uwaga: Pozycja 4.C.2.f.2. nie obejmuje kontrolg rafinowanych paliw kopal-
nych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silnikowych
dopuszczonych do stosowania w  lotnictwie cywilnym, chyba ze
zostaly specjalnie opracowane do systemow okreslonych w pozycjach
1.A. lub 19.4.

azydek 2-dimetyloaminoetylu

(DMAZ) (CAS 86147-04-8).
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b. substancje polimerowe:

1.
2.

polibutadien o fancuchach zakonczonych grupg karboksylowa (CTPB);

polibutadien o tancuchach zakonczonych grupa hydroksylowa (HTPB),
inny niz wyszczegodlniony w wykazie uzbrojenia;

. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

4. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN);

. glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna:

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem
blokowym polibutano-1,4-diolu (CAS 110-63-4) i glikolu polietylenowego
(PEG. (CAS 25322-68-3).

. azotan poliglicydylu (PGN lub poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c. inne dodatki i $rodki do materialtow miotajacych:

1.

70B. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

wegloborowodorow, dekaborowodoréw, pentaborowodorow oraz ich
pochodnych;

. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);
. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);

. triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);

. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);

. pochodne ferrocenu, takie jak:

a. zob. wykaz uzbrojenia dla katocenu;

b. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu etylu;

c. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu propylu;
d. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu n-butylu;
e. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu pentylu;

M4C5

M4Cécl

M4Cedl

M4Coéel

M4Co6d2

M4C6d4

M4C6c2

Nastepujace substancje polimerowe:

a.

b.

polibutadien zakonczony grupami karboksy (w tym polibutadien zakonczony
grupami karboksylowymi) (CTPB);

polibutadien zakonczony grupami hydroksy (w tym polibutadien zakonczony
grupami hydroksylowymi) (HTPB);

. polimer azydku glicydylu (GAP);
. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);
. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN) (CAS

25265-19-4/CAS 68891-50-9);
glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna:

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem
blokowym polibutano-1,4-diolu (CAS 110-63-4) i glikolu polietylenowego
(PEG) (CAS 25322-68-3).

. poliazotan glicydylu (PGN lub poli-GLYN) (CAS 27814-48-8)

Wegloborowodory, dekaborowodory, pentaborowodory oraz ich pochodne

Diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);

2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);

triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);

diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0)

Nastgpujace pochodne ferrocenu:

a.
b.

C.

katocen (CAS 37206-42-1);
etylo-ferrocen (CAS 1273-89-8);
propylo-ferrocen;

n-butylo-ferrocen (CAS 31904-29-7);
pentylo-ferrocen (CAS 1274-00-6);
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zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dicyklopentylu;

zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dicykloheksylu;

I

zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dietylu;

—

zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dipropylu;
zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dibutylu;

zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu diheksylu;

L

zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu acetylu/1,1'-ferrocenu diacetylu;
. zob. wykaz uzbrojenia dla kwasoéw karboksylowych ferrocenu;

zob. wykaz uzbrojenia dla butacenu;

© =2 B

inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybkosci
spalania paliwa rakietowego, rozne od wyszczegdlnionych w wykazie
uzbrojenia;

Uwaga: Pozycja 1Cl111.c.6.0 nie obejmuje kontrolg pochodnych
ferrocenu, ktére zawierajq szescioweglowq aromatyczng grupe
funkcyjng polgczong z czgsteczkq ferrocenu.

7. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol
wyszczegolniony w wykazie uzbrojenia.

(izo-DAMTR), inny niz

Uwaga: Dla substancji miotajqcych oraz chemikaliow sktadowych mate-
riatow miotajqcych, niewyszczegdlnionych w pozycji 1C111 zob.
wykaz uzbrojenia.

M4C6d5

f. dicyklopentylo-ferrocen (CAS 125861-17-8);

g. dicycloheksylo-ferrocen;

h. dietylo-ferrocen (CAS 1273-97-8);

i. dipropylo-ferrocen;

j. dibutylo-ferrocen (CAS 1274-08-4);

k. diheksylo-ferrocen (CAS 93894-59-8);

. acetylo-ferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1"-diacetylo ferrocen (CAS 1273-94-5);

m. ferrocenowy kwas karboksylowy (CAS 1271-42-7)/1,1" ferrocenowy kwas
dikarboksylowy (CAS 1293-87-4);

n. butacen (CAS 125856-62-4);

o. inne pochodne ferrocenu nadajace si¢ do wykorzystania jako modyfikatory

szybkosci spalania paliwa rakietowego;

Uwaga: Pozycja 4.C.6.c.2.0 nie obejmuje kontrolg pochodnych ferrocenu,
ktore zawierajg szescioweglowg aromatyczng grupe funkcyjng polg-
czong z czqsteczkq ferrocenu.

4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo- DAMTR).

1C116

Stale maraging, stosowane w ,pociskach rakietowych”, spehiajagce wszystkie
z ponizszych kryteriow:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C2I6.

M6CS8

Stale maraging nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozy-
cjach 1.A. lub 19.A.1, spetiajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. majace wytrzymalo$¢ na rozcigganie, mierzong w temperaturze 20 °C, rowna
lub wigksza niz:

1. 0,9 GPa w fazie wyzarzenia roztworu; lub
2. 1,5 GPa w fazie utwardzenia wydzieleniowego; oraz
b. majace ktorakolwiek z nastgpujacych postaci:

1. blachy, plyty lub rury o grubosci $cianek lub plyt mniejszej lub rownej
5,0 mm; lub
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2. formy rurowate o grubosci scianek mniejszej lub rownej 50 mm i $rednicy
wewnetrznej wigkszej lub rownej 270 mm.

Uwaga techniczna:
Stale maraging sq stopami zelaza:

a.

charakteryzujgcymi sig ogolnie wysokq zawartoscig niklu, bardzo niskq zawar-
toscig wegla i wykorzystaniem skladnikow substytucyjnych lub przyspieszajq-
cych, ktore umozliwiajg wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe tego stopu;,
oraz

b. poddawanymi cyklom obrobki cieplnej w celu ufatwienia procesu transfor-

macji martenzytycznej (faza wyzarzenia roztworu), a nastgpnie utwardzanymi
(faza utwardzenia wydzieleniowego).

1C117

Nastepujace materialy stuzace do wytwarzania elementow ,,pociskow rakieto-

wych”:

a. wolfram i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co najmniej 97 %
wolframu o wielkoci czastek nie wigkszej niz 50 x 10°° m (50 pum);

b. molibden i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co najmniej 97 %
molibdenu o wielkosci czastek nie wigkszej niz 50 x 10° m (50 pm);

c. materialy zawierajace wolfram w postaci stalej, spelniajace wszystkie z poniz-

szych kryteriow:
1. wszelkie materialy o nastgpujacym skladzie:
a. wolfram i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 97 % wolframu;
b. wolfram nasycony miedzia zawierajacy wagowo co najmniej 80 %
wolframu; lub
c. wolfram nasycony srebrem zawierajacy wagowo co najmniej 80 %
wolframu; oraz
2. umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki skrawaniem nastepujacych
produktow:
a. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci 50 mm lub wigkszej;
b. rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci $cianki
25 mm lub wigkszej i dlugosci 50 mm lub wigkszej; lub
c. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze.

Uwaga techniczna:
W pozycji 1C117 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.

M6C7

Nastgpujace materiaty do wytwarzania czgsci sktadowych pociskéw w systemach
okreslonych w pozycjach 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2:

a.

b.

wolfram i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co najmniej 97 %

wolframu o wielkosci czastek nie wigkszej niz 50 x 10°° m (50 pum);

molibden i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co najmniej 97 %
molibdenu o wielkosci czastek nie wickszej niz 50 x 10° m (50 pm);
materialy zawierajace wolfram w postaci stalej, spetniajace wszystkie z poniz-
szych kryteriow:

1. ktorykolwiek z nastgpujacych sktadéw materialowych: i. wolfram i jego
stopy zawierajagce wagowo co najmniej 97 % wolframu; ii. wolfram nasy-
cony miedzia, zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu; iii.
wolfram nasycony srebrem, zawierajacy wagowo co najmniej 80 %
wolframu; oraz

2. umozliwiajace uzyskanie z nich w drodze obrobki skrawaniem ktdregokol-
wiek z nastgpujacych produktow: i. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigk-
szej 1 dlugosci 50 mm lub wigkszej; ii. rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm
lub wigkszej i grubo$ci $cianki 25 mm lub wigkszej i dlugoséci 50 mm lub
wiekszej; lub iii. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm X 50 mm lub
wigksze
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1C118 | Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) spetniajaca wszystkie | M6C9 | Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) nadajaca si¢ do
ponizsze kryteria: wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1 i spelnia-
a. spelniajaca wszystkie ponizsze kryteria: jaca wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. zawarto$é wagowa chromu 17,0 — 23,0 % oraz zawartos¢ wagowa niklu 4,5 a. posiadajaca wszystkie nastgpujace cechy:
- 7,0 %; 1. zawarto$¢ wagowa chromu 17,0 — 23,0 % oraz zawarto$¢ wagowa niklu 4,5
2. zawarto$¢ wagowa tytanu wicksza niz 0,10 %; oraz - 7,0 %;
3. obecno$¢ mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej takze mikro- 2. zawarto$¢ wagowa tytanu wigksza niz 0,10 %; oraz
strukturg dwufazowa), w ktorej co najmniej 10 % objgtosci stanowi austenit 3. obecno$¢ mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej takze mikro-
(zgodnie z norma ASTM E-1181-87 lub jej odpowiednikiem krajowym); strukturg dwufazowa), w ktorej co najmniej 10 % objgtosci stanowi austenit
oraz (zgodnie z normg ASTM E-1181-87 lub odpowiednikami krajowymi); oraz
b. posiadajaca ktorgkolwiek z nastgpujacych postaci: b. majaca ktorgkolwiek z nastgpujacych postaci:
1. sztaby lub prety o wielkosci wigkszej lub réownej 100 mm w kazdym 1. wlewki lub prety o wielkosci wigkszej lub rownej 100 mm w kazdym
Z Wymiarow; Z Wymiarow;
2. arkusze o szerokosci wigkszej lub rownej 600 mm i grubosci mniejszej lub 2. blachy o szerokosci wigkszej lub rownej 600 mm i grubosci mniejszej lub
réwnej 3 mm; lub rownej 3 mm; lub
3. rury o $rednicy zewngtrznej wickszej lub rownej 600 mm i grubosci $cianek 3. rury o S$rednicy zewngtrznej wigkszej lub rownej 600 mm i grubosci
mniejszej lub réwnej 3 mm. Scianek mniejszej lub rownej 3 mm.
1C238 | Trifluorek chloru (CIF3). M4C4a6 | Zwiazki sktadajace si¢ z fluoru i jednego lub wigcej innych fluorowcow, tlenu

lub azotu;

Uwaga: Pozycja 4.C.4.a.6. nie obejmuje kontrolg trifluorku azotu (NF3) (CAS
7783-54-2) w postaci gazowej, poniewaz nie jest wykorzystywany do
zastosowan rakietowych.

1D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

1D001 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, | M6D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi lub
»produkcji” lub ,uzytkowania” urzadzen wyszczegodlnionych w pozycjach od utrzymania sprzgtu okreslonego w pozycji 6.B.1.
1B001 do 1B003.
1D101 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow | M4D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi lub
obstugi lub konserwacji wyrobow wyszczegdlnionych w pozycjach 1B101, 1B102, utrzymania urzadzen okreslonych w pozycji 4.B. do ,,produkcji” materiatéw okre-
1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119. slonych w pozycji 4.C. i ich rgcznego przemieszczania.
M6D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi lub

utrzymania sprzgtu okreslonego w pozycji 6.B.1.
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1D103

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do badania obiektow o zmniejszone;j
wykrywalnosci za pomocg odbitych fal radarowych, $ladow w zakresie promienio-
wania nadfioletowego/podczerwonego i $ladow akustycznych.

M17D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do redukcji zjawisk obserwowal-
nych, takich jak odbijanie fal radarowych, §lady w spektrum nadfioletowym lub
podczerwonym i S$lady akustyczne (tj. technologia utrudniania wykrycia), do
zastosowan nadajacych si¢ do systemow wyszczegélnionych w pozycji 1.A.

lub 19.A. lub podsystemow wyszczegoélnionych w pozycji 2.A.

Uwaga: Pozycja 17.D.1. obejmuje ,,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane
do analizy zmniejszania $ladow.

1E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania
i technologii

1E001 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogolng do technologii, stuzaca do ,,rozwoju” lub M ,,Technologia”, zgodnie z uwaga og6élng do technologii, stuzaca do ,,rozwoju”,
»produkcji” sprzgtu lub materiatow wyszczegdlnionych w pozycjach 1A001.b, ,,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnio-
1A001.c, 1A002 do 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B lub 1C. nych w pozycji 1.A., 1.B. lub 1.D.
1E101 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlng do technologii, stuzaca do ,,uzytkowania” M ,, Technologia”, zgodnie z uwaga ogoélna do technologii, stluzaca do ,rozwoju”,
wyrobow wyszczegolnionych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 ,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzg¢tu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnio-
do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 do 1C118, 1D101 lub 1D103. nych w pozycji 1.A., 1.B. lub 1.D.
1E102 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzaca do ,rozwoju” | MO6El | ,Technologia”, zgodnie z uwaga ogoélna do technologii, stuzaca do ,.rozwoju”,
»oprogramowania” wyszczegdlnionego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103. mprodukcji” lub ,uzytkowania” sprzetu, materialow lub ,,oprogramowania”
wyszczegdlnionych w pozycji 6.A., 6.B., 6.C. lub 6.D.
MI17E1 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogoélna do technologii, stuzaca do ,,rozwoju”,
,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu, materialow lub ,,oprogramowania”
wyszczegdlnionych w pozycji 17.A., 17.B., 17.C. lub 17.D.
Uwaga: Pozycja 17.E.1. obejmuje bazy danych specjalnie zaprojektowane do
analizy zmniejszenia Sladow.
1E103 | [M6E2] , Technologia” do regulacji temperatur, cisnien lub atmosfery w autokla- | M6E2 | ,,Dane technologiczne” (w tym warunki przetwarzania) i procedury dotyczace

wach lub hydroklawach w przypadku wykorzystania do ,,produkcji” ,.kompozy-
tow” lub ,.kompozytow” czeSciowo przetworzonych.

regulacji temperatur, cisnien lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach
w przypadku wykorzystania do produkcji kompozytéw lub kompozytéw
czgSciowo przetworzonych, nadajace si¢ do wykorzystania w urzadzeniach lub
materiatach okre$lonych w pozycjach 6.A. lub 6.C.
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1E104

,»Technologia” zwigzana z ,produkcjg” pirolitycznie wytwarzanych materiatow,
formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podlozu z gazdéw prekursoro-
wych, ulegajacych rozktadowi w temperaturach od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K
(2900 °C) przy cisnieniach od 130 Pa do 20 kPa.

Uwaga: Pozycja 1E104 obejmuje , technologi¢” do lgczenia gazow prekursoro-
wych, wartosci natezen przeplywu, harmonogramy oraz parametry stero-
wania procesem.

M6E1

KATEGORIA 2 — PRZETWARZANIE MATERIALOW

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009

z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

2A001

Lozyska, zespoty tozysk oraz ich czgsci sktadowe:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2A101.

Uwaga: Pozycja 24001 nie obejmuje kontrolg kulek o tolerancji okreslanej przez
producenta zgodnie z normg 1SO 3290, klasy 5 lub gorszej.

a. lozyska kulkowe lub pelne wateczkowe o tolerancjach, okreslonych przez
producenta zgodnie z normg ISO 492 (lub wedlug innych odpowiednikow
krajowych), 4 klasy tolerancji lub lepszej, posiadajace pierscienie oraz elementy
toczne (ISO 5593) wykonane z monelu lub berylu;

Uwaga: Pozycja 24001.a nie obejmuje kontrolg lozysk z waleczkami stozko-
wymi.
b. nieuzywane;

c. aktywne zespoly tozysk magnetycznych, wykorzystujace ktorekolwiek z poniz-
szych:

1. materialy o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej, przenoszace obciazenia
wigksze niz 414 MPa;

2. catkowicie elektromagnetyczne, trojwymiarowe jednobiegunowe konstrukcje
dla sitownikow; lub

3. wysokotemperaturowe (450 K (177 °C) i wigcej) czujniki potozenia.

M3A7

Lozyska kulkowe promieniowe o tolerancjach okreslonych zgodnie z norma ISO
492, 2. klasy tolerancji (lub zgodnie z normg ANSI/ABMA Std 20 — klasa
tolerancji ABEC 9 lub wedlug innych odpowiednikow krajowych) lub lepszej,
majace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a) $rednica wewngtrzna pierScienia wewngtrznego miedzy 12 a 50 mm;
b) $rednica zewngtrzna pierScienia zewngtrznego migdzy 25 a 100 mm; oraz

c¢) szeroko$¢ migdzy 10 a 20 mm.
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2A101 | Lozyska kulkowe promieniowe, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2A001, | M3A7 | Lozyska kulkowe promieniowe o tolerancjach okreslonych zgodnie z norma ISO
o tolerancjach okreslonych zgodnie z norma ISO 492, 2. klasy tolerancji (lub 492, 2. klasy tolerancji (lub zgodnie z norma ANSI/ABMA Std 20 — klasa
zgodnie z normag ANSI/ABMA Std 20 — klasa tolerancji ABEC 9 lub wedhug tolerancji ABEC 9 lub wedtug innych odpowiednikéw krajowych) lub lepszej,
innych odpowiednikow krajowych) lub lepszej, majace wszystkie wymienione majace wszystkie wymienione ponizej cechy:
ponizej cechy: a) $rednica wewnetrzna pierécienia wewnetrznego miedzy 12 a 50 mm;
a. srednica wewnetrzna 12-50 mm; b) érednica zewnetrzna pierécienia zewnetrznego miedzy 25 a 100 mm; oraz
b. $rednica zewnetrzna 25—-100 mm; oraz ¢) szeroko§¢ miedzy 10 a 20 mm.
c. szeroko$¢ 10-20 mm.
2B004 | Pracujace na goraco ,,prasy izostatyczne” spetniajace wszystkie ponizsze kryteria | M6B3 | Prasy izostatyczne majace wszystkie nizej wymienione cechy:
oraz specjalnie zaprojektowane do nich podzespoly i oprzyrzadowanie, takie jak: a) maksymalne ci$nienie robocze rowne 69 MPa lub wyzsze;
. b) zaprojektowane dla osiggnigcia i utrzymania srodowiska o regulowanych para-
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 2B104 1 2B204. metrach termicznych rzedu 600 °C lub wyzszych; oraz
a. posiadajagce mozliwos$¢ regulacji warunkéw termicznych w zamknietej formie ¢) posiadajace komore o $rednicy wewnetrznej 254 mm lub wickszej.
oraz wyposazone w komor¢ formy o $rednicy wewngtrznej 406 mm lub wigk-
szej; oraz
b. spetiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. maksymalne cisnienie robocze powyzej 207 MPa;
2. regulacja warunkéw termicznych powyzej 1 773 K (1 500 °C); lub
3. latwo$¢ nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych gazowych
produktow rozktadu.
Uwaga techniczna:
Wewnetrzny wymiar komory oznacza wymiar komory, w ktorym osigga si¢
zarowno temperature roboczq, jak i cisnienie robocze; termin ten nie obejmuje
kontrolg osprzetu. Wymiar ten bedzie mniejszq ze Srednic wewnetrznych komory
cisnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zaleznosci od tego, ktéra
z tych komor jest umieszczona wewngtrz drugiej.
N.B.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matryc, form i oprzyrzqdowania
zob. pozycje 1B003, 9B009 oraz wykaz uzbrojenia.
2B009 | Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztattowego, ktore wedlug danych technicz- | M3B3 | Maszyny do tloczenia ksztaltowego oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgsci

nych producenta moga by¢ wyposazone w zespoly ,.sterowania numerycznego” lub
komputerowego oraz spehniajace oba ponizsze kryteria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 2B109 I 2B209.

sktadowe, ktore:

a) wedlug specyfikacji technicznej producenta moga by¢ wyposazone w zespoty
sterowania numerycznego lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie sa
wyposazone w takie zespoly przy dostawie; oraz
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a. trzy lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowac¢ w celu ,,sterowania
ksztaltowego”; oraz

b. nacisk watka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 2B009 maszyny lgczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaltowego
sq traktowane jako urzqdzenia do tloczenia ksztattowego.

b) maja wigcej niz dwie osie, ktore mozna jednocze$nie koordynowa¢ w celu
sterowania ksztattowego.
Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje maszyn nienadajgcych sig do ,,produk-
cji” czesci sktadowych napedu i sprzetu (np. oston silnikéw) do
systemow okreslonych w pozycji 1.A.

Uwaga techniczna:

Maszyny lqczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaltowego sq na potrzeby tej
pozycji traktowane jako urzgdzenia do tloczenia ksztaltowego.

2B104 | ,Prasy izostatyczne”, inne niz wyszczegolnione w pozycji 2B004, spelniajace | MO6B3 | Prasy izostatyczne majace wszystkie nizej wymienione cechy:
wszystkie ponizsze kryteria: a) maksymalne ci$nienie robocze rowne 69 MPa lub wyzsze;
b) zaprojektowane dla osiggniecia i utrzymania srodowiska o regulowanych para-
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B204. metrach termicznych rzgdu 600 °C lub wyzszych; oraz
a. maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wigksze; c) posiadajace komor¢ o $rednicy wewngtrznej 254 mm lub wigkszej.
b. skonstruowane dla osiggnigcia i utrzymania $rodowiska o regulowanych para-
metrach termicznych rzedu 873 K (600 °C) lub wigkszych; oraz
c. posiadajace komore o $rednicy wewnetrznej 254 mm lub wickszej.
2B105 | Piece do CVD (chemical vapour deposition — chemicznego osadzania warstw z faz | M6B4 | Piece do chemicznego osadzania par skonstruowane lub zmodyfikowane w celu
gazowych), inne niz wyszczegélnione w pozycji 2B005.a, zaprojektowane lub zaggszezania kompozytow weglowo-weglowych.
zmodyfikowane dla zaggszczania kompozytow weglowo-weglowych.
2B109 | Maszyny do tloczenia ksztattowego, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2B009, | M3B3 | Maszyny do tloczenia ksztalttowego oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgsci

oraz specjalnie zaprojektowane komponenty, takie jak:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B209.
a. maszyny do tloczenia ksztattowego spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. mogace by¢ wyposazone, wedlug specyfikacji technicznej producenta,
w zespoly ,sterowania numerycznego” lub komputerowego, nawet wtedy,
kiedy nie sa wyposazone w takie zespoly; oraz

2. posiadajace wigcej niz dwie osie, ktore mozna jednoczes$nie koordynowaé
w celu ,,sterowania ksztattowego”;

b. specjalnie zaprojektowane czesci sktadowe do maszyn tloczenia ksztattowego,
wyszczegdlnionych w pozycjach 2B009 i 2B109.a.

sktadowe, ktore:

a) wedlug specyfikacji technicznej producenta moga by¢ wyposazone w zespoty
sterowania numerycznego lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie sa
wyposazone w takie zespoly przy dostawie; oraz

b) maja wigcej niz dwie osie, ktore mozna jednoczesnie koordynowa¢ w celu
sterowania ksztattowego.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje maszyn nienadajgcych sie do ,, produk-
¢ji” czesci sktadowych napedu i sprzetu (np. oslon silnikéw) do
systemow okreslonych w pozycji 1.4.
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Uwaga: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolg maszyn nienadajgcych sie do
produkcji czesci sktadowych systemow napedowych i sprzetu napedowego
(np. oston silnikow) do systemow wyszczegolnionych w pozycjach 94005,
94007.a lub 94105.a.

Uwaga techniczna:

Maszyny tgczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztattowego sq na potrzeby pozycji
2B109 traktowane jako urzqdzenia do tloczenia ksztaltowego.

Uwaga techniczna:

Maszyny lgczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaltowego sq na potrzeby tej
pozycji traktowane jako urzgdzenia do tloczenia ksztaltowego.

2B116

Nastepujace systemy do badan wibracyjnych, sprzet i czesci sktadowe z nimi
zwigzane:

a. systemy do badafh wibracyjnych, wykorzystujace techniki sprzgzenia zwrotnego

lub petli zamknigtej, zawierajace sterowniki cyfrowe, przystosowane do przy-
spieszenia o warto$ci rownej lub wigkszej niz 10 g rms migdzy 20 Hz a 2 kHz
i przekazujace jednoczesnie sity rowne lub wigksze niz 50 kN, mierzone na
,hagim stole”;

. sterowniki cyfrowe wspolpracujace ze specjalnie opracowanym oprogramowa-

niem do badan wibracyjnych, cechujace si¢ ,,pasmem sterowania w czasie
rzeczywistym” powyzej 5 kHz, zaprojektowane do uzytku w systemach do
badan wibracyjnych, wyszczegolnionych w pozycji 2B116.a;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116.b ,,pasmo sterowania w czasie rzeczywistym” oznacza maksy-
malng szybkos¢, z jakq sterownik moze wykonaé catkowite cykle probkowania,
przetwarzania danych i przesylania sygnatow sterowniczych.

. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone lub nie wypo-

sazone w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sit 50 kN lub
wigkszych, mierzonych na ,nagim stole”, uzywane w systemach do badan
wibracyjnych wyszczegdlnionych w pozycji 2B116.a;

. konstrukcje podtrzymujace probki do badan oraz urzadzenia elektroniczne,

zaprojektowane do laczenia wielu wstrzgsarek w system umozliwiajacy uzys-
kanie tgcznej sity skutecznej 50 kN lub wigkszej, mierzonej na ,,nagim stole”,
uzywane w systemach do badan wibracyjnych wyszczegélnionych w pozycji
2B116.a.

M15B1

Sprzet do badan wibracyjnych, nadajacy si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2 lub podsystemach
wyszczegolnionych w pozycji 2.A. lub 20.A i elementy do niego, jak nastepuje:

a) systemy do badafh wibracyjnych, wykorzystujace techniki sprzgzenia zwrot-
nego lub petli zamknigtej, zawierajace sterowniki cyfrowe, przystosowane do
przyspieszenia o wartosci rownej lub wigkszej niz 10 g rms miedzy 20 Hz
a 2kHz i przekazujace jednoczes$nie sity rowne lub wigksze niz 50 kN,
mierzone na ,,nagim stole”;

b

~

sterowniki cyfrowe wspolpracujace ze specjalnie zaprojektowanym ,,oprogra-
mowaniem” do badan wibracyjnych, cechujace si¢ ,,pasmem sterowania
w czasie rzeczywistym” powyzej 5 kHz oraz zaprojektowane do uzytku
w systemach do badan wibracyjnych, wyszczegdlnionych w pozycji 15.B.1.a.;

Uwaga techniczna:

,,Pasmo sterowania w czasie rzeczywistym” oznacza maksymalng szybkosé,
z jakq ukiad sterujgcy moze wykonaé catkowite cykle probkowania, przetwa-
rzania danych i przesylania sygnatow sterowniczych.

¢) mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, lub nie,
w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sity 50 kN lub wigk-
szej, mierzonej na ,,nagim stole”, i nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
do badan wibracyjnych, o ktorych mowa w pozycji 15.B.1.a.;

d) konstrukcje podtrzymujace probki do badan oraz urzadzenia elektroniczne
zaprojektowane do faczenia wielu wstrzgsarek w kompletny system wstrza-
sarek umozliwiajagcy uzyskanie tacznej sity skutecznej 50 kN lub wigkszej,
mierzonej na ,,nagim stole”, i nadajace si¢ do wykorzystania w systemach do
badan wibracyjnych, o ktorych mowa w pozycji 15.B.1.a.
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Uwaga techniczna:
W pozycji 2B116 pojecie ,,nagi stol” oznacza plaski stol lub powierzchnig, bez
osprzetu i wyposazenia.

Uwaga techniczna:

Systemy do badan wibracyjnych zawierajqce sterowniki cyfrowe to systemy,
ktorych funkcje sq czesciowo lub calkowicie automatycznie sterowane przez prze-
chowywane i cyfrowo kodowane sygnaly elektryczne.

2B117 | Srodki do sterowania sprzetem i przebiegiem procesow, inne niz wyszczegélnione | M6B5 | Srodki do sterowania sprzetem i przebiegiem proceséw, inne niz wyszczegdlnione
w pozycjach 2B004, 2B005.a, 2B104 lub 2B105, zaprojektowane lub zmodyfiko- w pozycjach 6.B.3. lub 6.B.4, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zagesz-
wane dla zaggszczania i pirolizy kompozytow strukturalnych do dysz rakietowych czania i pirolizy kompozytow strukturalnych do dysz rakietowych oraz stozki
oraz glowic powracajacych do atmosfery. czotowe pojazdéw powrotnych.
2B119 | Nastgpujace maszyny do wywazania i powigzany z nimi sprzet: M9B2a | Nastgpujace urzadzenia optyczne:
1. wywazarki, posiadajace wszystkie wymienione nizej cechy:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B219 1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotdéw o masie wigkszej niz
a. maszyny do wywazania, posiadajace wszystkie wymienione nizej cechy: 3 kg;
1. nienadajgce si¢ do wywazania wirnikow/zespotdbw o masie wigkszej niz 2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespolow przy predkosciach obroto-
3kg; wych wigkszych niz 12 500 obr./min;
2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotéw przy predkosciach obroto- 3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej ptaszczyznach;
wych wigkszych niz 12 500 obr./min; oraz
3. nadajgce sie do korekcji niewywazenia w dwu lub wiecej plaszczyznach; 4. nadajace si¢ do wywazania az do osiaggnigcia resztkowego niewywazenia
oraz wiasciwego wynoszacego 0,2 g mm/kg masy wirnika;
4. nadajgce si¢ do wywazania resztkowego niewywazenia wlasciwego wyno-
szacego 0,2 g mm/kg masy wirnika;
Uwaga: Pozycja 2B119.a nie obejmuje kontrolg wywazarek zaprojektowanych
lub zmodyfikowanych dla urzqdzen dentystycznych i innego sprzetu
medycznego.
b. glowice wskaznikow zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania | M9B2b | Glowice wskaznikow (czasami okreslane jako oprzyrzadowanie wywazajace)
w maszynach wyszczegolnionych w pozycji 2B119.a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczegol-
nionych w pozycji 9.B.2.a. powyzej.
Uwaga techniczna:
Glowice wskaznikéw okreslane sq czasami jako oprzyrzqdowanie wywazajgce.
2B120 | Symulatory ruchu lub stoty obrotowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria: M9B2c¢ | Symulatory ruchu lub stoty obrotowe (sprzet zdolny do symulowania ruchu)

a. majace dwie lub wigcej osi;

b. zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawiera¢ pierscienie $lizgowe lub
zintegrowane urzadzenia bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elek-
trycznego lub sygnatéow sterowniczych; oraz

posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. majace wigcej niz dwie osie;
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c. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. spetniajace wszystkie ponizsze kryteria dla jakiejkolwiek pojedynczej osi:
a. zdolno$¢ do osiggania predkosci obrotowej rownej 400 °/s lub wickszej
lub 30 °/s lub mniejszej; oraz
b. rozdzielczo$¢ tempa obracania rowna 6 °/s lub mniejsza z dokladnoscia
rowna 0,6 °/s lub mniejsza;
2. posiadajace stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réowna + 0,05 % Ilub
lepsza, usredniong w zakresie 10 o lub wigkszym; lub
3. majace ,,doktadnos$¢” pozycjonowania rownag 5 sekund katowych lub mniej
(lepsza).

Uwaga 1: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolg stotow obrotowych zaprojektowa-
nych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu medycznego. Dla
uregulowan dotyczgcych obrabiarkowych stotow obrotowych zob.
pozycja 2B00S.

Uwaga 2: Symulatory ruchu lub stoly obrotowe wyszczegolnione w pozycji 2B120
sq objete kontrolg niezaleznie od tego, czy w momencie wywozu miatly
juz zamontowane pierscienie slizgowe Ilub zintegrowane urzqdzenia

2. zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawiera¢ pierscienie $lizgowe lub
zintegrowane urzadzenia bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elek-
trycznego lub sygnatéw sterowniczych, lub obu naraz; oraz

3. posiadajace ktorakolwiek z nizej wymienionych cech:

a. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria dla jakiejkolwiek pojedynczej osi:
1. zdolno$¢ do osiagania predkosci obrotowej rownej 400 °/s lub wigkszej
lub 30 °/s lub mniejszej; oraz
2. rozdzielczo$¢ tempa obracania rowna 6 °/s lub mniejsza z doktadnoscia
réwna 0,6 °/s lub mniejsza;
b. posiadajace stabilno$¢ dla najgorszego przypadku rowna £ 0,05 % lub
lepsza, usredniong w zakresie 100 lub wigkszym; lub
c. majace ,,doktadnos$¢” pozycjonowania rowng 5 sekund katowych lub mniej
(lepsza).

bezstykowe.
2B121 | Stoly pozycjonujace (sprzet zdolny do precyzyjnego ustawiania potozenia kato- | M9B2d | Stoly pozycjonujace (sprzgt zdolny do precyzyjnego ustawiania polozenia kato-
wego w dowolnej osi), inne niz wyszczegélnione w pozycji 2B120, posiadajace wego w dowolnej osi), posiadajace nastgpujace cechy:
wszystkie nastgpujace cechy: 1. majace wigcej niz dwie osie; oraz
a. majace dwie lub wigcej osi; oraz 2. majace ,,doktadnos¢” pozycjonowania rowna 5 sekund katowych lub mniej
b. majace ,,dokladnos¢” pozycjonowania rowng 5 sekund katowych lub mniej (lepsza).
(lepsza).
Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontrolg stolow obrotowych zaprojektowa-
nych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu medycznego. Dla
uregulowan dotyczqcych obrabiarkowych stotow obrotowych zob. pozycja
2B008.
2B122 | Wiréwki umozliwiajace nadanie przyspieszenia ponad 100 g i posiadajace pier- | M9B2e | Wirdowki umozliwiajace nadanie przyspieszenia ponad 100 g i zaprojektowane lub

Scienie $lizgowe lub zintegrowane urzadzenia bezstykowe zaprojektowane lub
zmodyfikowane tak, aby byly zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego
lub sygnatow sterowniczych.

Uwaga: Wirowki wyszczegolnione w pozycji 2B122 sq objete kontrolg niezaleznie
od tego, czy w momencie wywozu mialy juz zamontowane pierscienie
slizgowe lub zintegrowane urzgdzenia bezstykowe.

zmodyfikowane tak, aby posiadaly pierscienie slizgowe lub zintegrowane urza-
dzenia bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub
sygnatow sterowniczych, lub obu naraz
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2D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

2D001 | ,,Oprogramowanie”, inne niz wyszczegélnione w pozycji 2D002, takie jak: M3D OPROGRAMOWANIE
a. ,,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznacze-
niem do ,;rozwoju” lub ,,produkcji” urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach
2A001 lub 2B001;
b. ,,oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do ,,uzytkowania” urzadzen wyszczegélnionych w pozycjach 2A001.c, 2B001
lub 2B003 do 2B009.
Uwaga: Pozycja 2D001 nie obejmuje kontrolq ,,oprogramowania” do programo-
wania czesci stuzqcego do generowania kodow , sterowania numerycz-
nego” do obrobki réznych czesci.
2D101 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowa- | M3D1 [ ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, nia” ,,obiektow produkcyjnych” i maszyn do tloczenia ksztattowego okreslonych
2B117 lub 2B119 do 2B122. w pozycji 3.B.1. lub 3.B.3.
. M6D2 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla sprzetu
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9D004. okreslonego w pozycjach 6.B.3., 6.B.4. lub 6.B.5.
M15D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow

,uzytkowania” sprzgtu wyszczegodlnionego w pozycji 15.B., nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub
19.A.2. lub podsystemach wyszczegodlnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

2E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

2E001 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzgca do ,rozwoju”

sprzgtu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnionego w pozycjach 2 A, 2B lub 2D.

Uwaga: Pozycja 2E001 obejmuje , technologi¢” przeznaczonq do montowania
systemow czujnikow w urzqdzenia do pomiaru wspotrzednych wyszczegol-
nione w pozycji 2B006.a.

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezbedny do ,;rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy techniczne;j”.
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2E002 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlng do technologii, stuzaca do ,,produkcji” M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
sprzetu wyszczeg6lnionego w pozycjach 2A lub 2B. ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,,danych technologicz-

nych” lub ,,pomocy technicznej”.
2E101 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogolna do technologii, przeznaczona do ,uzyt- M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,rozwoju”, ,,produkcji” lub

kowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnionego w pozycjach 2B004,
2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 do 2B122 lub 2D101.

,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.

KATEGORIA 3 — ELEKTRONIKA

3A Systemy, urzadzenia i czeSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgs$ci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania
i technologii

3A001

Nastgpujace elementy elektroniczne i specjalnie zaprojektowane do nich czgsci

sktadowe:

a. nastgpujace uktady scalone ogdlnego przeznaczenia:

Uwaga 1: Poziom kontroli plytek (gotowych lub niegotowych) posiadajqcych
wyznaczong funkcje nalezy okreslac¢ na podstawie parametrow poda-
nych w pozycji 34001.a.

Uwaga 2: Wsréd ukiadow scalonych rozréznia si¢ nastgpujqce typy:

,,monolityczne uktady scalone”;
., hybrydowe uktady scalone”;
., wielouktady scalone”;

,uktady scalone warstwowe”, lqcznie z ukltadami scalonymi
typu krzem na szafirze;

,,optyczne uklady scalone”;

., trojwymiarowe ukiady scalone”.
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1. uktady scalone zaprojektowane lub oznaczone znamionowo jako zabezpieczone
przed promieniowaniem jonizujacym, wytrzymujace ktorekolwiek z ponizszych:

a. dawke catkowita 5 x 10° Gy (Si) lub wyzsza;
b. wzrost dawki o 5 x 10° Gy (Si)/s lub wickszy; lub

c. fluencj¢ (zintegrowany strumien) neutronow (ekwiwalent 1MeV) o wartosci
5x 10" n/em? lub wigkszej na krzemie, lub jej ekwiwalent na innym mate-
riale.

Uwaga: Pozycja 34001.a.1.c nie obejmuje kontrolg struktur metal- izolator-
polprzewodnik (MIS).

MI8AL

MI18A2

,.Zabezpieczone przed promieniowaniem” ,,mikroobwody” nadajace si¢ do wyko-
rzystania w ochronie systemow rakietowych i bezzalogowych statkow powietrz-
nych przed skutkami wybuchow jadrowych (np. impulsow elektromagnetycznych
(EMP), promieniowania rentgenowskiego, facznych efektow podmuchu i udaru
termicznego) i nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych
w pozycji 1.A.

,.Detektory” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony systemow
rakietowych i1 bezzatogowych statkow powietrznych przed skutkami wybuchow
jadrowych (np. impulsow elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentge-
nowskiego, tacznych efektow podmuchu i udaru termicznego) i nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji 1.A.

Uwaga techniczna:

Przez pojecie ,, detektora” nalezy rozumiec¢ urzqdzenie mechaniczne, elektryczne,
optyczne lub chemiczne do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich
bodzicow jak: zmiany cisnienia lub temperatury otoczenia, sygnal elektryczny
lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje
to urzqdzenia, ktore wykrywajg bodziec poprzez jednorazowe zadziatanie Ilub
niezadziatanie.

3A101

Sprzet, przyrzady i elementy elektroniczne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
3A001, takie jak:

a. przetworniki analogowo-cyfrowe, wykorzystywane w ,,pociskach rakietowych”,
spetniajace wymagania wojskowe dla urzadzen odpornych na wstrzasy;

MI14Al

MI14A1bl

Przetworniki analogowo-cyfrowe, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 1.A, posiadajace ktorekolwiek z nastgpujacych
cech:

a) spelniajagce wymagania wojskowe dla urzadzen odpornych na wstrzasy; lub

b) zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan wojskowych i bedace
ktorymkolwiek z ponizszych typow:

1. ,mikroobwody” do przetwornikéw analogowo-cyfrowych, ,zabezpieczone
przed promieniowaniem” lub posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:

a. oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale tempe-
ratur od ponizej — 54 °C do powyzej + 125 °C; oraz

b. hermetycznie zamknigte; lub
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b. akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego,
wytwarzanego w wyniku hamowania elektronéw o energii 2MeV lub wigkszej
oraz systemy zawierajace takie akceleratory.

Uwaga: Pozycja 34101.b nie okresla sprzetu specjalnie zaprojektowanego do
zastosowan medycznych.

MI14A1b2

MI15B5

2. plytki drukowane lub moduly analogowo-cyfrowych przetwornikéw sygnatow
elektrycznych posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:

a. oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale
warto$ci temperatur od ponizej — 45 °C do powyzej + 80 °C; oraz

b. w ktérych zastosowano ,,mikroobwody” wyszczegdlnione w pozycji
14.A.1.b.1.

Akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego,
wytwarzanego w wyniku hamowania przyspieszonych elektronéow o energii 2
MeV lub wigkszej oraz sprzgt zawierajacy takie akceleratory, nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 lub
19.A.2 lub podsystemach wyszczegdlnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Uwaga: Pozycja 15.B.5. nie obejmuje kontrolg sprzetu specjalnie zaprojektowa-
nego do zastosowan medycznych.

Uwaga techniczna:
W pozycji 15.B. pojecie , nagi stol” oznacza plaski stol lub powierzchnie bez
uchwytow i elementow mocujgcych.

3A102

,Baterie termiczne” zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ,,pociskow rakieto-
wych”.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 34102 ,, baterie termiczne” oznaczajq baterie jednorazowego uzycia
zawierajgce jako elektrolit nieprzewodzqcy sol nieorganiczng w stanie stalym.
Baterie te zawierajg material pirolityczny, ktory po zapaleniu topi elektrolit
i uruchamia baterie.

2. W pozycji 34102 ,,pociski rakietowe” oznaczajq kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzalogowych statkéw powietrznych, o zasiggu przekraczajgcym
300 km.

MI12A6

Baterie termiczne zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w syste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2.

Uwaga: Pozycja 12.4.6. nie obejmuje kontrolg baterii termicznych specjalnie
zaprojektowanych dla systemow rakietowych lub bezpilotowych statkow
powietrznych niezdolnych do ,,zasiegu” co najmniej 300 km.

Uwaga techniczna:

Baterie termiczne oznaczajq baterie jednorazowego uzycia zawierajqce jako elek-
trolit nieprzewodzqcq sol nieorganiczng w stanie stalym. Baterie te zawierajq
material pirolityczny, ktory po zapaleniu topi elektrolit i uruchamia baterie.
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3D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

3D101

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” sprz¢tu wymienionego w pozycji 3A101.b.

M15D1

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” sprz¢tu wymienionego w pozycji 3A101.b.

3E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

3E001 | ., Technologia”, zgodnie z uwaga ogoélna do technologii, stuzaca do ,.rozwoju” lub M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkeji” lub
»produkcji” sprzetu lub materiatow wyszczegolnionych w pozycji 3A, 3B lub 3C. ,Huzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
Uwaga 1: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolq , technologii” do , produkcji”
sprzetu lub czesci skltadowych objetych kontrolg przez pozycje 34003.
Uwaga 2: Pozycja 3E00] nie obejmuje kontrolg ,,technologii” do ,,rozwoju” lub
,produkeji”  uktadow  scalonych — wyszczegolnionych ~w  pozycji
34001.a.3 do 34001.a.12 speiniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:
a. wykorzystujgce ,,technologie” na poziomie 0,130 um lub powyzej;
oraz
b. posiadajgce strukture wielowarstwowq z nie wigcej niz trzema
warstwami metalu.
3E101 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogo6lng do technologii, stuzaca do ,,uzytkowania” M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezbgdny do ,;rozwoju”, ,,produkcji” lub
sprz¢tu lub ,,oprogramowania” wymienionego w pozycji 3A001.a.1 lub 3A001.a.2, ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
3A101, 3A102 lub 3D101. nych” lub ,,pomocy techniczne;j”.
3E102 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzaca do ,jrozwoju” | MISE1 |, Technologia”, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do ,;rozwoju”,

»oprogramowania” wymienionego w pozycji 3D101.

,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegdlnio-
nych w pozycji 15.B lub 15.D.
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KATEGORIA 4 — KOMPUTERY

4A Systemy, urzadzenia i czeSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i cz¢$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

4A001 | Komputery elektroniczne i towarzyszacy im sprzet speiniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow i ,,zespoly elektroniczne” oraz specjalnie do nich zapro-
jektowane czesci sktadowe:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 4A101.

a. specjalnie zaprojektowane, aby spetniaé ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. mozliwos$¢ dziatania w temperaturze otoczenia ponizej 228 K (— 45 °C) lub
powyzej 358 K (85 °C); lub

Uwaga: Pozycja 44001.a.1 nie obejmuje kontrolg komputerow specjalnie
zaprojektowanych do zastosowania w samochodach cywilnych,
kolejnictwie lub ,, cywilnych statkach powietrznych”.

2. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujacym, o nastgpujacych para-
metrach minimalnych:
a. dawka catkowita 5 x 10° Gy (Si);
b. narastanie natezenia dawki 5 x 10° Gy (Si)/s; lub
¢. pojedyncze przypadkowe zaklocenie 1 x 107 bledow/bit/dzien;

Uwaga: Pozycja 44001.a.2 nie obejmuje kontrolg komputerow specjalnie
zaprojektowanych do  zastosowania w ,,cywilnych  statkach
powietrznych”.

b. nieuzywane.

MI3Al

Komputery analogowe, komputery cyfrowe lub cyfrowe analizatory rézniczkowe,
zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzytkowania w systemach wyszczegol-
nionych w pozycji 1.A., posiadajace ktorekolwiek z nastepujacych cech:

a) oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale wartosci
temperatur od ponizej — 45 °C do powyzej + 55 °C; lub

zaprojektowane jako zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub
,.zabezpieczone przed promieniowaniem”.

b

=~

4A003 | Nastgpujace ,.komputery cyfrowe”, ,,zespoly elektroniczne” i sprzg¢t im towarzy-
szacy oraz specjalnie zaprojektowane dla nich czgéci sktadowe:

Uwaga 1: Pozycja 44003 obejmuje:
— ,,procesory wektorowe”,
— procesory tablicowe,
— c¢yfrowe procesory sygnalowe,
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— procesory logiczne,
— sprzet zaprojektowany do ,,wzmacniania obrazow”,
— sprzet zaprojektowany do ,, przetwarzania sygnatow”.

Uwaga 2: Poziom kontroli ,,komputerow cyfrowych” i towarzyszgcego im sprzetu
opisany w pozycji 44003 Wynika z poziomu kontroli innego sprzetu lub
systemow, pod warunkiem Ze:

a. , komputery cyfrowe” lub towarzyszqcy im sprzet majq zasadnicze
znaczenie dla dziatania innego sprzetu lub systemow;

b. , komputery cyfrowe” lub towarzyszqcy im sprzet nie sq ,, elementem
o podstawowym znaczeniu” innego sprzetu lub systemow, oraz
N.B.1.: Poziom kontroli sprzetu do , przetwarzania sygnatow” lub

,, wzmacniania obrazow”, specjalnie zaprojektowanego do

innego sprzetu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogow

pracy tego sprzetu wynika z poziomu kontroli innego
sprzetu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium , elementu

o podstawowym znaczeniu”.

W przypadku poziomu kontroli , komputerow cyfrowych”

lub towarzyszgcego im sprzetu do sprzetu telekomunikacyyj-

nego zob. kategoria 5 czes¢ 1 — Telekomunikacja.
c. ,technologia” do , komputerow cyfrowych” i towarzyszgcego im
sprzetu jest okreslona przez pozycje 4E.

d. nieuzywane;

N.B.2.:

e. sprzgt do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach wykraczajacych |M14A1b2 | Plytki drukowane lub moduly analogowo-cyfrowych przetwornikow sygnatow
poza wartosci graniczne okreslone w pozycji 3A001.a.5; elektrycznych posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:
a) oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale temperatur
od ponizej — 45 °C do powyzej + 80 °C; oraz
b) w ktorych zastosowano ,mikroobwody” wyszczegdlnione w  pozycji
14.A.1.b.1.
4A101 | Komputery analogowe, ,komputery cyfrowe” lub cyfrowe analizatory réznicz- | M13Al1b | Zaprojektowane jako zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub

kowe, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 4A001.a.1, zabezpieczone przed nara-
zeniami mechanicznymi lub podobnymi i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfi-
kowane do uzycia w kosmicznych pojazdach no$nych, wyszczegolnionych
w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegolnionych w pozycji
9A104.

,,zabezpieczone przed promieniowaniem”.
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4A102

.Komputery hybrydowe”, specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulo-
wania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdéw nosnych wyszcze-
golnionych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych wyszczegolnionych
w pozycji 9A104.

Uwaga: Kontrola dotyczy wylqcznie takich sytuacji, w ktorych sprzet jest dostar-
czany z ,,oprogramowaniem’ wymienionym w pozycji 7D103 lub 9D103.

MI16Al

Specjalnie zaprojektowane hybrydowe (potaczone analogowo-cyfrowe) kompu-
tery do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego systemow
wyszezegolnionych w  pozycji 1.A. lub podsystemow wyszczegdlnionych
w pozycji 2.A.

Uwaga: Kontrola dotyczy wylacznie takich sytuacji, w ktorych sprzgt jest dostar-
czany z ,,oprogramowaniem” wyszczegolnionym w pozycji 16.D.1.

4E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

4E001

a. ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do ,;rozwoju”,
,,produkcji” lub ,,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczeg6lnio-
nych w pozycji 4 A lub 4D;

b. ,technologia”, inna niz wyszczegolniona w pozycji 4E001.a, specjalnie zapro-
jektowana lub zmodyfikowana do ,;rozwoju” lub ,,produkcji” nast¢pujacego
sprzetu:

1. ,komputery cyfrowe” posiadajace ,,skorygowang wydajnos$¢ szczytowa”
(,,LAPP”) powyzej 1,0 teraflopsa wazonego (WT);

2. ,zespoly elektroniczne”, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
w celu polepszenia mocy obliczeniowej poprzez agregacje procesorow,
w taki sposob, ze ,,APP” agregatu przekracza wartos¢ graniczng okreslona
w pozycji 4E001.b.1;

c. ,technologia” stuzaca do ,,opracowywania” ,.zlosliwego oprogramowania”.

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
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KATEGORIA 5 - TELEKOMUNIKACJA 1 »OCHRONA INFORMACJI«

Czes¢ 1 — Telekomunikacja

5A1 Systemy, urzadzenia i czeSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i cze$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

5A101

Sprzet do zdalnego przekazywania wynikow pomiaréw i do zdalnego sterowania,
w tym sprzet naziemny, zaprojektowany lub zmodyfikowany do uzycia w ,,pocis-
kach rakietowych”.

Uwaga techniczna:

W pozycji 5A101 ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz
systemy bezzatogowych statkow powietrznych, zdolnych do pokonania odlegtosci
przekraczajgcej 300 km.

Uwaga: Pozycja 54101 nie obejmuje kontrolg:

a. sprzetu zaprojektowanego Ilub zmodyfikowanego do zalogowych
statkow powietrznych lub satelitow,

b. sprzetu naziemnego, zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zasto-
sowan lgdowych lub morskich;

c. sprzetu zaprojektowanego do celow ustug GNSS (np. integralnosci
danych, bezpieczenstwa lotow) o charakterze komercyjnym, cywilnym
lub dla ,,ratowania zZycia”.

MI12A4

Sprzet do zdalnego przekazywania wynikow pomiaréw i do zdalnego sterowania,
w tym sprzet naziemny, zaprojektowany lub zmodyfikowany do uzycia w syste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 lub 19.A.2.

Uwagi:

1. Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrolg sprzetu zaprojektowanego lub zmody-
fikowanego do zatogowych statkow powietrznych lub satelitow.

2. Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrolg sprzetu naziemnego zaprojektowanego
lub zmodyfikowanego do zastosowan ladowych lub morskich.

3. Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrola urzadzen przeznaczonych do komercyj-
nego, cywilnego lub ,,ratunkowego” dostepu do GNSS (np. integracja danych,
bezpieczenstwo lotow).

5D1 Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i cze$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

5D101

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” sprzgtu wymienionego w pozycji SA101.

M12D3

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow
,uzytkowania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji 12.A.4. lub 12.A.5., nada-
jace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A.,
19.A.1. lub 19.A2.
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5E1 Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

SE101

»Technologia”, zgodnie z uwagg ogodlng do technologii, stuzaca do ,rozwoju”,
,»produkcji” lub ,,uzytkowania” sprz¢tu wymienionego w pozycji SA101.

MI12El

,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogo6lna do technologii, stluzaca do ,,rozwoju”,
,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzg¢tu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnio-
nych w pozycji 12.A lub 12.D.

KATEGORIA 6 — CZUJNIKI I LASERY

6 A Systemy, urzadzenia i czeSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwodjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

6A002

Nastepujace czujniki optyczne lub sprzet i ich czgsei sktadowe:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A102.
a. nastgpujace detektory optyczne:

1. nastgpujace detektory potprzewodnikowe ,klasy kosmicznej™:

Uwaga: Do celow pozycji 64002.a.1 detektory polprzewodnikowe obejmujq
,,matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej”.

a. detektory potprzewodnikowe ,klasy kosmicznej” spetniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

1.reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej
10 nm, ale nieprzekraczajacej 300 nm; oraz

2.w zakresie fal o dtugosci powyzej 400 nm reakcja stabsza niz 0,1 %
reakcji szczytowej;

MI18A2

,,Detektory” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony systeméw
rakietowych i bezzatogowych statkow powietrznych przed skutkami wybuchow
jadrowych (np. impulséw elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentge-
nowskiego, tacznych efektow podmuchu i udaru termicznego) i nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji 1.A.

Uwaga techniczna:

Przez pojecie , detektora” nalezy rozumiec¢ urzqdzenie mechaniczne, elektryczne,
optyczne lub chemiczne do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich
bodzicow jak: zmiany cisnienia lub temperatury otoczenia, sygnal elektryczny
lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje
to urzqdzenia, ktore wykrywajg bodziec poprzez jednorazowe zadzialanie Ilub
niezadzialanie.
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b. detektory potprzewodnikowe ,klasy kosmicznej” spetniajace wszystkie ponizsze | M11A2 | Pasywne czujniki do okreslania namiaru na okreslone zrodia fal elektromagne-
kryteria: tycznych (namierniki) lub wlasciwosci terenu, zaprojektowane lub zmodyfiko-
1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal z przedziatu powyzej 900 nm, ale wane z przeznaczeniem do stosowania w systemach wyszczegolnionych w pozycji

nieprzekraczajacej 1 200 nm; oraz 1.A.

2. ,stata czasowa” reakcji 95 ns lub ponizej;

c. detektory potprzewodnikowe ,klasy kosmicznej” posiadajace reakcje szczytowa
w zakresie dtugosci fal powyzej 1200 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

d. ,matryce detektorowe ptaszczyzny ogniskowej” ,klasy kosmicznej” majace
wigeej niz 2 048 elementow na zespol i reakcje szczytowa w pasmie fal
o dhugosci powyzej 300 nm, ale nieprzekraczajacej 900 nm.

6A006 | Nastgpujace ,,magnetometry”, ,mierniki gradientu magnetycznego”, ,mierniki | M9AS | Trojosiowe magnetyczne czujniki kursowe spetniajace wszystkie z ponizszych

gradientu magnetycznego wlasciwego”, podwodne czujniki pola elektrycznego,
Systemy kompensacji” i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A103.d.

Uwaga: Pozycja 64006 nie obejmuje kontrolg instrumentow specjalnie zaprojek-
towanych do pomiarow biomagnetycznych do celow zastosowan w rybo-
towstwie lub diagnostyce medycznej.

a. nastepujace ,,magnetometry” i poduktady:

1. ,,magnetometry” wykorzystujace ,,technologie” materiatdow ,,nadprzewodza-
cych” (SQUID) i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. systemy SQUID przeznaczone do dziatania nieruchomego bez specjalnie
zaprojektowanych poduktadéw do zmniejszenia szumu w ruchu i charak-
teryzujace si¢ ,,czutoscig” rowng lub nizsza (lepsza) niz 50 fT (rms) na
pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotliwosci 1 Hz; lub

b. systemy SQUID majace magnetometr ruchu i charakteryzujace si¢ ,,czuto-
scig” rowng lub nizsza (lepsza) niz 20 pT (Srednia wartos¢ kwadratowa)
na pierwiastek kwadratowy Hz przy czestotliwosci 1 Hz i specjalnie
zaprojektowane do zmniejszenia szumu w ruchu;

kryteriow oraz specjalnie zaprojektowane czgséci sktadowe do nich:

a) wewnetrzna kompensacja nachylenia wzdtuz osi poprzecznej (+/— 90 stopni)
i osi podtuznej (+/— 180 stopni);

b) zdolno$¢ do zapewnienia doktadnosci azymutowej lepszej (mniejszej) niz 0,5
stopni rms na szeroko$ci +/— 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola
magnetycznego; oraz

c¢) zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami
sterowania lotem i systemami nawigacji.

Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 9.A.8.
obejmujg stabilizatory zyroskopowe, automatyczne piloty oraz iner-
cyjne systemy nawigacji.
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2. ,magnetometry”, w ktorych zastosowano technologi¢ pompowania optycznego
lub preces;ji jadrowej (proton/Overhauser), charakteryzujace si¢ ,,czutoscia”
mniejsza (lepsza) niz 20 pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwad-
ratowy Hz przy czestotliwosci 1 Hz;

3. ,magnetometry”, w ktorych zastosowano ,,technologi¢”” bramkowania strumie-
nia, charakteryzujace si¢ ,,czuto$cig” mniejsza (lepsza) niz 10 pT (Srednia
warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotliwosci 1 Hz;

4. ,magnetometry” z cewka indukcyjng, charakteryzujace si¢ ,,czutoscig”
mniejsza (lepsza) niz ktorakolwiek z ponizszych:

a. 0,05 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [($rednia warto$¢ kwadratowa)
na pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie czgstotliwosci ponizej 1 Hz;

b. 1x 107 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [($rednia warto$¢ kwadra-
towa) na pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie czgstotliwosci 1 Hz lub
powyzt?', ale nieprzekraczajacych 10 Hz; lub

c. 1 x 10™ nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz w zakresie czgstotliwosci
powyzej 10 Hz;

5. ,magnetometry” $wiattowodowe charakteryzujace si¢ ,,czuto$cia” mniejsza
(lepsza) niz 1 nT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy
z Hz;

b. podwodne czujniki pola elektrycznego charakteryzujace si¢ ,.czuloscig”
mniejsza (lepsza) niz 8 nanowoltéw na metr na pierwiastek kwadratowy z Hz
dla czestotliwosci 1 Hz;

c. nastgpujace ,,mierniki gradientu magnetycznego’:

1. ,,mierniki gradientu magnetycznego”, w ktorych zastosowano pewna liczbg
,,magnetometrow” objetych kontrola wedlug pozycji 6A006.a;

2. $wiattowodowe ,,mierniki gradientu magnetycznego wtasciwego” charaktery-
zujace si¢ ,,czutoscig” gradientu pola magnetycznego mniejsza (lepsza) niz
0,3 nT/m (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz;

3. ,mierniki gradientu magnetycznego wiasciwego”, w ktdrych zastosowano
inng ,technologi¢” niz $wiattowodowa, charakteryzujace si¢ ,.czuloscig”
gradientu pola magnetycznego mniejsza (lepszg) niz 0,015 nT/m rms na
pierwiastek kwadratowy Hz;

d. ,systemy kompensacji” do czujnikdéw magnetycznych lub podwodnych czuj-
nikow pola elektrycznego o parametrach odpowiadajacych parametrom wymie-
nionych w pozycjach 6A006.a, 6A006.b lub 6A006.c lub przewyzszajacych je.

6A007

Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A107.

a. grawimetry zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
pomiaréw naziemnych i majace doktadnos$¢ statyczng ponizej (lepsza niz) 10
uGal;

MI12A3

Nastgpujace grawimetry lub mierniki gradientu pola grawitacyjnego, zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich,
nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji 1.A.
oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgéci skladowe:

a) grawimetry posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:

1. doktadno$¢ statyczng lub eksploatacyjna rowng lub nizsza (lepsza) niz 0,7
miligala (mGal); oraz
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Uwaga: Pozycja 64A007.a nie obejmuje kontrolg grawimetrow do pomiarow
naziemnych z elementem kwarcowym (Wordena).

b. grawimetry do stosowania na ruchomych platformach, spetniajace wszystkie
ponizsze kryteria:
1. doktadnos¢ statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal; oraz
2. doktadno$¢ eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal przy

,czasie do ustalenia warunkow rejestracji” ponizej 2 minut bez wzgledu na
sposOb kompensacji oddziatywan ubocznych i wptywu ruchu;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 64007.b. ,,czas do ustalenia warunkow rejestracji” (nazywany
rowniez czasem reakcji grawimetru) oznacza czas w ktorym zredukowane
zostajq zaklocajgce skutki przyspieszen wywolanych przez platforme (szum
o wysokiej czestotliwosci).

c. mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

2. czas do ustalenia warunkow rejestracji wynoszacy dwie minuty lub mniej;

b) mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

6A008

Systemy, urzadzenia i zespoty radarowe spehiajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A108.

Uwaga: Pozycja 64008 nie obejmuje kontrolg nastepujgcych obiektow:
— pomocniczych radarow kontroli rejonu (SSR),
— cywilnych radaréw samochodowych,

— wyswietlaczy i monitorow stosowanych w kontroli ruchu powietrz-
nego,

— radarow meteorologicznych (do obserwacji pogody),

— urzqdzen radiolokacyjnych doktadnej kontroli podejscia do lgdowania
(PAR) odpowiadajgcych standardom ICAO oraz wyposazonych
w sterowalne uktady liniowe (jednowymiarowe) lub ustawiane mecha-
niczne anteny pasywne.

MI1Al

Systemy radarowe i laserowe systemy radarowe, w tym wysoko$ciomierze,
zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w syste-
mach wyszczegolnionych w pozycji 1.A.

Uwaga techniczna:

Laserowe systemy radarowe opierajq sie¢ na stosowaniu wyspecjalizowanych
technik przesylu, skanowania, odbioru i przetwarzania sygnalow w kontekscie
wykorzystywania laserow do mierzenia odleglosci przy pomocy echa, okreslania
kierunku oraz rozrozniania celow na podstawie ich polozenia, predkosci radialnej
i odbijania promieni przez dane ciato.
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a. dzialajace w zakresie czgstotliwosci od 40 GHz do 230 GHz i spetniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:
1. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 100 mW; lub
2. doktadno$¢ namierzania o zakresie rownym 1 m lub mniejszym (lepszym)
lub 0 azymucie rownym 0,2 stopnia lub mniejszym (lepszym);
b. umozliwiajace przestrajanie pasma czgstotliwosci w zakresie powyzej + 6,25 %
od ,,srodkowej czestotliwosci roboczej”;

Uwaga techniczna:
.. Srodkowa czestotliwosé robocza” réwna sie polowie sumy najwyzszej i najniz-
szej nominalnej czestotliwosci roboczej.

c. zdolne do rownoczesnego dziatania na dwoch lub wigcej czgstotliwosciach
no$nych.

M12AS5b

Radary kontroli obszaru powietrznego, w tym wspOlpracujace z instalacjami

Sledzenia obiektow w zakresie widzialnym i podczerwonym, majace wszystkie

wymienione ponizej cechy:

1. rozdzielczo$¢ katowa lepsza niz 1,5 mrad;

2. zasigg 30km lub wigkszy z rozdzielczoscig odleglosci lepszg niz 10 m
($rednia kwadratowa); oraz

3. doktadnos$¢ ustalania predkosci lepsza niz 3 m/s.

6A102

,,Detektory” zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 6A002, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony
przed skutkami wybuchow jadrowych (np. impulsow elektromagnetycznych
(EMP), promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektéw podmuchu
i udaru termicznego) i znajdujace zastosowanie w ,,pociskach rakietowych”, skon-
struowane lub przystosowane w taki sposob, ze sa w stanie wytrzymac laczng
dawke promieniowania o wartosci 5 x 10° radow (Si).

W pozycji 64102 przez pojecie , detektora” nalezy rozumieé urzqdzenie mecha-
niczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do automatycznej identyfikacji i rejest-
racji takich bodzcow, jak zmiany warunkéw otoczenia, np. cisnienie lub tempera-
tura, sygnal elektryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu
radioaktywnego. Obejmuje to urzqdzenia, ktore wykrywajq bodziec poprzez jedno-
razowe zadzialanie lub uszkodzenie sig.

MI18A2

,.Detektory” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony systemow
rakietowych i1 bezzalogowych statkow powietrznych przed skutkami wybuchow
jadrowych (np. impulsow elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentge-
nowskiego, tacznych efektow podmuchu i udaru termicznego) i nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczego6lnionych w pozycji 1.A.

Przez pojecie ,, detektora” nalezy rozumie¢ urzqdzenie mechaniczne, elektryczne,
optyczne lub chemiczne do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich
bodzcow jak: zmiany cisnienia lub temperatury otoczenia, sygnal elektryczny
lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje
to urzqdzenia, ktore wykrywajg bodziec poprzez jednorazowe zadzialanie Ilub
niezadziatanie.

6A107

Nastepujace grawimetry i podzespoly do miernikow grawitacji i miernikow

gradientu pola grawitacyjnego:

a. grawimetry inne niz wyszczeg6élnione w pozycji 6A007.b, zaprojektowane lub
zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, majace
doktadnos¢ statyczng lub eksploatacyjng (robocza) rowng lub nizsza (lepsza) niz
0,7 miligala (mGal), przy czasie do ustalenia warunkow rejestracji rownym lub
krétszym od 2 minut;

b. specjalnie zaprojektowane podzespoly do grawimetrow wymienionych w pozy-
cjach 6A007.b lub 6A107.a oraz do miernikow gradientu pola grawitacyjnego
wyszczegolnionych w pozycji 6A007.c.

MI12A3

Nastgpujace grawimetry lub mierniki gradientu pola grawitacyjnego, zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach
morskich, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegélnionych
w pozycji 1.A. oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci sktadowe:

a) grawimetry posiadajace wszystkie nastepujace cechy:

1. doktadnos$¢ statyczng lub eksploatacyjng rowna lub nizsza (lepsza) niz 0,7
miligala (mGal); oraz

2. czas do ustalenia warunkow rejestracji wynoszacy dwie minuty lub mniej;
b) mierniki gradientu pola grawitacyjnego.
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6A108

Nastepujace instalacje radarowe i $ledzace, inne niz wyszczegodlnione w pozycji

6A008:

a. instalacje radarowe lub laserowe zaprojektowane lub zmodyfikowane z przezna-
czeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegolnionych
w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegolnionych
w pozycji 9A104;

Uwaga: Pozycja 64108.a obejmuje nastgpujqce obiekty:

a. urzqdzenia do wykonywania map konturowych terenu;

b. wurzqdzenia czujnikowe obrazow,

c. urzqdzenia do wykonywania i korelacji obrazow terenu (analo-
gowe i cyfrowe);

d. wurzqdzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej.

b. nastgpujace precyzyjne instalacje do $ledzenia toréw obiektow, znajdujace
zastosowanie w ,,pociskach rakietowych™:

1. instalacje do $ledzenia torow, wyposazone w translatory kodow wspotpra-
cujace z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi insta-
lacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym potozen
i predkosci obiektow w locie;

2. radary kontroli obszaru powietrznego wspolpracujace z instalacjami
Sledzenia obiektow w zakresie optycznym 1 podczerwonym, majace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. rozdzielczo$¢ katowa lepsza niz 1,5 miliradiana;

b. zasigg 30 km lub wigkszy z rozdzielczoscia odleglosci lepsza niz 10 m
($rednia kwadratowa);

c. doktadnos¢ ustalania predkosci lepsza niz 3 m/s.

Uwaga techniczna:

Termin ,,pocisk rakietowy” w pozycji 64A108.b oznacza kompletng instalacje
rakietowq i systemy bezzatogowych statkow powietrznych o zasiegu przekra-
czajgcym 300 km.

MI1A1

MI2A5

Systemy radarowe i laserowe systemy radarowe, w tym wysokosciomierze,
zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w syste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A.

Laserowe systemy radarowe opierajq sie¢ na stosowaniu wyspecjalizowanych
technik przesylu, skanowania, odbioru i przetwarzania sygnalow w kontekscie
wykorzystywania laserow do mierzenia odleglosci przy pomocy echa, okreslania
kierunku oraz rozrozniania celow na podstawie ich polozenia, predkosci radialnej
i odbijania promieni przez dane ciato.

Nastgpujace precyzyjne instalacje do $ledzenia torow obiektow, nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub
19.A.2:

a. instalacje do $ledzenia torow, wyposazone w translatory kodow zamontowane
na rakiecie lub bezzalogowym statku powietrznym wspolpracujace z instala-
cjami naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyj-
nymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym potozen i predkosci obiektow
w locie;

b. radary kontroli obszaru powietrznego, w tym wspodtpracujace z instalacjami
$ledzenia obiektow w zakresie widzialnym i podczerwonym, majace wszystkie
wymienione ponizej cechy:

1. rozdzielczo$¢ katowa lepsza niz 1,5 mrad;
2. zasigg 30 km lub wigkszy z rozdzielczoécia odleglosci lepsza niz 10 m
($rednia kwadratowa); oraz

3. doktadnos¢ ustalania predkosci lepsza niz 3 m/s.
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6 B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

6B008 | Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czynnego o szeroko- | M17B1 | Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiarow radarowego przekroju czyn-
Sciach impulsu przesylowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich nego, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegélnionych w pozycji
przeznaczone elementy. 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. lub podsystemach wyszczegolnionych w pozycji 2.A.
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A108.

6B108 | Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiaréw radarowego przekroju czynnego | M17B1 | Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiarow radarowego przekroju czyn-

znajdujace zastosowanie w ,,pociskach rakietowych” i ich podzespotach, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 6B008.

Uwaga techniczna:
W pozycji 6B108 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajqcym 300 km.

nego, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycji
1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. lub podsystemach wyszczegolnionych w pozycji 2.A.

6D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

6D002 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,,uzytkowania” urzadzen obje- M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
tych kontrolg wedtug pozycji 6A002.b lub 6A008, lub 6B008S. ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
6D102 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa- | M11D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” ,,wyrobow” wyszczegoélnionych w pozycji 6A108. nia” sprzgtu wyszczeg6lnionego w pozycjach 11.A.1., 11.A.2. lub 11.A 4.
MI12D3 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow

,uzytkowania” sprz¢tu wyszczegélnionego w pozycji 12.A.4. lub 12.A.5., nada-
jace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegélnionych w pozycji 1.A.,
19.A.1. lub 19.A2.
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6D103

,,Oprogramowanie” do obrobki (po zakonczeniu lotu) danych zebranych podczas
lotu, umozliwiajace okreslenie polozenia pojazdu w kazdym punkcie toru jego
lotu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ,,pociskow rakietowych”.

Uwaga techniczna:

., Pocisk rakietowy” w pozycji 6D103 odnosi sie do kompletnych systemow rakie-
towych i bezzatogowych statkow powietrznych o zasiegu powyzej 300 km.

M12D2

,,Oprogramowanie” przetwarzajace po zakonczeniu lotu zapisane dane, umozli-
wiajace okreslenie potozenia pojazdu w kazdym punkcie jego toru lotu, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane dla systemow wyszczegodlnionych w pozycji
1.A., 19.A.1. lub 19.A.2.

6E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

6E001 | ,,Technologie” wedtug uwagi ogolnej do technologii do ,,rozwoju” urzadzen, mate- M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezbgdny do ,;rozwoju”, ,,produkcji” lub
riatow lub ,,oprogramowania” objetych kontrola wedtug pozycji 6A, 6B, 6C lub ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-

6D. nych” lub ,,pomocy technicznej”.
6E002 | ,,Technologie” wedlug uwagi ogolnej do technologii do ,,produkcji” urzadzen lub M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkeji” lub
materialow objetych kontrola wedtug pozycji 6A, 6B lub 6C. ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,,danych technologicz-

nych” lub ,,pomocy technicznej”.
6E101 | ,,Technologie” wedlug uwagi ogodlnej do technologii do ,,uzytkowania” urzadzen M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub

lub ,,oprogramowania” objetych kontrola wedlug pozycji 6A002, 6A007.b i c,
6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.

Uwaga: Pozycja 6E101 obejmuje wylgcznie ,,technologie” do urzqdzen wyszcze-
golnionych w pozycji 64008 w razie jej przeznaczenia do stosowania
w lotnictwie i mozliwosci zastosowania w ,,pociskach rakietowych”.

,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
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KATEGORIA 7 — NAWIGACJA 1 AWIONIKA

7 A Systemy, urzadzenia i czesci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009

z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zalacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

7A001

Nastepujace akcelerometry i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoty:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A101.

N.B.: Akcelerometry kqtowe lub obrotowe — zob. pozycja 74001.b.

a. akcelerometry liniowe spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen liniowych mniejszych
niz lub réwnych 15 g i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,stabilno$¢” ,,wychylenia wstepnego” ponizej (lepsza niz) 130 mikro g
wzgledem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

b. ,stabilno$¢” ,,wspolczynnika skalowania” ponizej (lepsza niz) 130 ppm
wzgledem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku,

2. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen liniowych o warto-
Sciach na poziomie wyzszym niz 15 g, ale mniejszym niz lub rownym 100 g
i spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. ,stabilno$¢” ,,wychylenia wstepnego” ponizej (lepsza niz) 1 250 mikro g
wzgledem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; oraz

b. ,.stabilno$¢” ,,wspotczynnika skalowania” ponizej (lepsza niz) 1 250 ppm
wzgledem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

3. zaprojektowane do uzytkowania w inercyjnych systemach nawigacji lub
naprowadzania i przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen linio-
wych o warto$ciach na poziomie wyzszym niz 100 g;

Uwaga: Pozycje 74001.a.1 i 74001.a.2 nie obejmujq kontrolg akcelerometrow
ograniczonych do pomiarow wylqcznie wibracji lub wstrzgsow.

M9A3

Akcelerometry liniowe, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach
nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadajacych sig¢
do wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycjach 1.A., 19.A.1 lub
19.A.2, majace wszystkie z ponizszych cech, oraz specjalnie zaprojektowane
czesci sktadowe do nich:

a. ,,powtarzalno$¢” ,wspotczynnika skalowania” mniejsza (lepsza) niz

1 250 ppm.; oraz

b. ,,powtarzalno$¢” ,wychylenia wstgpnego” mniejsza (lepsza) niz 1250 x
10°¢ g.

Uwaga: Pozycja 9.4.3. nie obejmuje kontrolg akcelerometrow specjalnie zapro-
Jjektowanych i opracowanych jako czujniki MWD (Measurement While
Drilling — pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiert-
niczych.

Uwagi techniczne:

1. ,, Wychylenie wstgpne” jest definiowane jako wartos¢ wyjsciowa wskazywana
przez akcelerometr w przypadku braku przyspieszenia.

2., Wspolczynnik skalowania” jest definiowany jako stosunek zmiany wartosci
wyjsciowej do zmiany wartosci wejsciowej.

3. Pomiar ,,wychylenia wstepnego” i ,, wspolczynnika skalowania” odnosi si¢ do
odchylenia standardowego wielkosci 1 sigma w odniesieniu do ustalonej
wartosci wzorcowej w okresie jednego roku.

4. ,, Powtarzalnos¢” jest definiowana zgodnie z normq IEEE dla terminologii
czujnikow inercyjnych 528-2001 w sekcji definicje w pkt 2.214 zatytutowanym
,, Powtarzalnosé¢ (zyroskop, akcelerometr)” jako: ,,stopien zgodnosci powtarza-
nych pomiarow tej samej zmiennej w tych samych warunkach operacyjnych
w sytuacji, gdy pomiedzy pomiarami wystgpujg zmiany warunkow lub przerwy

))

w dziataniu”.
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b. akcelerometry katowe lub obrotowe przeznaczone do dzialania w warunkach
przyspieszen liniowych o warto$ciach na poziomie wyzszym niz 100 g.

M9AS

Akcelerometry lub zyroskopy kazdego typu, zaprojektowane do stosowania
w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub we wszelkiego rodzaju systemach
naprowadzania, przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen na pozio-
mach wyzszych niz 100 g, oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgséci skta-
dowe.

Uwaga: Pozycja 9.A.5. nie obejmuje akcelerometrow zaprojektowanych do
pomiaru wibracji lub wstrzgsow.

7A002

Zyroskopy lub czujniki predkosci katowej spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A102.
N.B.: Akcelerometry kqtowe lub obrotowe — zob. pozycja 74001.b.

a. przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych mniejszych niz
lub rownych 100 g i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. zakres pomiaru mniejszy niz 500 stopni na sekundg i spetniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

a. ,,stabilno$¢” ,,wychylenia wstgpnego” wynoszaca mniej (lepiej) niz 0,50
na godzing mierzona w warunkach przyspieszenia rownego 1 g w okresie
jednego miesigca i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub

b. ,.kat bladzenia losowego” mniejszy (lepszy) lub rowny 0,00350 na pier-
wiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 74002.a.1.b nie obejmuje kontrolg ,,zyroskopow wiru-
Jgcych”.

2. zakres pomiaru wigkszy lub rowny 5000 na sekunde i spelniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

a. ,stabilno$¢” ,,wychylenia wstgpnego” wynoszaca ponizej (lepiej niz) 4o
na godzing, mierzona w warunkach przyspieszenia rownego 1 g w okresie
trzech minut i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub

b. ,kat bladzenia losowego” mniejszy (lepszy) lub réwny 0,10 na pier-
wiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 74002.a.2.b nie obejmuje kontrolg ,, zyroskopow wiru-
Jjacych”.

M9A4

Wszystkie typy zyroskopow nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 lub 19.A.2., o ,stabilno$ci” ,,wspot-
czynnika dryftu” ponizej 0,50 (1 sigma lub $rednia kwadratowa) na godzine
w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci
sktadowe.

Uwagi techniczne:

1. ,, Wspolczynnik dryftu” jest definiowany jako sktadowa wyjsciowa rotacji zyro-
skopu funkcjonalnie niezalezna od rotacji wejsciowej i jest wyrazany jako
predkosé kqtowa. (IEEE STD 528-2001 pkt 2.56)

2. ,,Stabilnos¢” jest definiowana jako miara zdolnosSci okreslonego mechanizmu
lub wspdlczynnika osiqggu, ktora pozostaje niezmienna w stalym warunku
roboczym. (Ta definicja nie odnosi si¢ do stabilnosci dynamicznej lub stabil-
nosci serwosterowania.) (IEEE STD 528-2001 pkt 2.247)
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b. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen liniowych o warto$ciach
na poziomie powyzej 100 g.

MO9AS5

Akcelerometry lub zyroskopy kazdego typu, zaprojektowane do stosowania
w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub we wszelkiego rodzaju systemach
naprowadzania, przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen na pozio-
mach wyzszych niz 100 g, oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci skta-
dowe.

Uwaga: Pozycja 9.A.5. nie obejmuje akcelerometrow zaprojektowanych do
pomiaru wibracji lub wstrzqsow.

7A003

,Inercyjne urzadzenia lub systemy pomiarowe” spehiajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A103.

Uwaga 1: , Inercyjne urzgdzenia Ilub systemy pomiarowe” obejmujq akcelero-
metry lub Zyroskopy do mierzenia zmian predkosci i orientacji, ktore
po ustawieniu nie wymagajq zewnetrznych punktow odniesienia do
okreslenia lub utrzymania kierunku lub pozycji. ,, Inercyjne urzqdzenia
lub systemy pomiarowe” obejmujq:

— systemy odniesienia potozenia i kursu (AHRS);
— kompasy zyroskopowe;

— inercyjne jednostki pomiarowe (IMU);

— inercyjne systemy nawigacyjne (INS),

— inercyjne systemy odniesienia (IRS);

— inercyjne jednostki odniesienia (IRS).

Uwaga 2: Pozycja 74003 nie obejmuje kontrolg , inercyjnych urzqdzen Ilub
systemow pomiarowych” certyfikowanych do stosowania w ,,cywilnych
statkach powietrznych” przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej
jednego ,,panstwa uczestniczqcego”.

Uwagi techniczne:

1. ,,Urzgdzenia wspierajqce stuzgce okreslaniu pozycji” niezaleznie okreslajg
pozycje i obejmujq:

a. globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS);

M2Ald

M9A6

MO9AS

,.Instalacje do naprowadzania”, znajdujace zastosowanie w systemach okreslonych
w pozycji 1.A., umozliwiajace uzyskanie doktadnosci instalacji rownej lub lepszej
niz 3,33 % ,,zasiggu” (np. ,,CEP” — krag rownego prawdopodobienstwa 10 km lub
mniej w ,,zasiggu” 300 km), poza przypadkami przewidzianymi w Nocie 2.A.1.
ponizej w odniesieniu do instalacji zaprojektowanych do pociskow rakietowych
0 ,.zasiggu” ponizej 300 km lub zatogowych statkow powietrznych;

Urzadzenia inercyjne lub inne, w ktorych zastosowano akcelerometry wyszcze-
gblnione w pozycji 9.A.3. lub 9.A.5. lub zyroskopy wyszczeg6lnione w pozycji
9.A4. lub 9.A.5. i systemy zawierajace takie urzadzenia oraz specjalnie zapro-
jektowane czgscei sktadowe do nich.

Trojosiowe magnetyczne czujniki kursowe spetniajace wszystkie z ponizszych
kryteriow oraz specjalnie zaprojektowane czgséci sktadowe do nich:

a. wewnetrzna kompensacja nachylenia wzdtuz osi poprzecznej (+/— 90 stopni)
i osi podtuznej (+/— 180 stopni);

b. zdolno$¢ do zapewnienia doktadnosci azymutowej lepszej (mniejszej) niz 0,5
stopni rms na szerokosci +/— 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola
magnetycznego; oraz

c. zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami
sterowania lotem i systemami nawigacji.

Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 9.A.8. obejmujq
stabilizatory zyroskopowe, automatyczne piloty oraz inercyjne systemy
nawigacji.
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b. ,, nawigacje opartg na informacjach z bazy danych” (, DBRN”).

2. ,,Krqg rownego prawdopodobienstwa” (,,CEP”) — w kolowym rozkladzie

normalnym, promien okregu zawierajqcego 50 % poszczegolnych wynikow
pomiarow lub promien okregu, w ktorym wystepuje 50 % prawdopodobiernstwo,
ze obiekt zostanie zlokalizowany.

. zaprojektowane do ,statkow powietrznych”, pojazdéow ladowych i statkow,

okreslajace pozycje bez wykorzystywania ,,urzadzen wspierajacych stuzacych
okreslaniu pozycji”, o nastgpujacej dokladnoSci pozycjonowania bedacej
wynikiem normalnego ustawienia:

1. ,.krag rownego prawdopodobienstwa” (,,CEP”’) wynoszacy 0,8 mili morskiej
na godzing (nm/hr) lub mniej (lepiej);

2. ,krag rownego prawdopodobiefistwa” (,,CEP”) wynoszacy 0,5 % przebytego
dystansu lub mniej (lepiej); lub

3. taczny dryf o wartosci ,kregu roéwnego prawdopodobienstwa” (,,CEP”)
wynoszacego 1 milg morskg lub mniej (lepiej) w okresie 24 godzin;

Uwaga techniczna:

Parametry okreslone w pozycjach 74003.a.1., 74003.a.2. i 74003.a.3. zazwyczaj
stosujq si¢ do ,,inercyjnych urzgdzen lub systemow pomiarowych” zaprojekto-
wanych odpowiednio do ,,statkow powietrznych”, pojazdow i statkow. Parametry
te sq wynikiem wykorzystywania specjalistycznych urzgdzen wspierajgcych
niestuzgcych okreslaniu pozycji (np. wysokosciomierza, hodometru, predkoscio-
mierza). Co za tym idzie, podanych wartosci nie mozna dowolnie konwertowad
miedzy tymi parametrami. Urzqdzenia zaprojektowane dla réznych platform sq
oceniane w odniesieniu do kazdej majgcej zastosowanie pozycji 74003.a.1.,
74003.a.2., lub 74003.a.3.

. zaprojektowane do ,.statkéw powietrznych”, pojazdow ladowych lub statkow,

z wbudowanym ,urzadzeniem wspierajagcym stuzacym okreslaniu pozycji”
i wskazujace pozycje po utracie wszystkich ,,urzadzen wspierajacych stuzacych
okreslaniu pozycji” przez okres do 4 minut, o doktadnosci mniejszej (lepszej) niz
,.krag rownego prawdopodobienistwa” (,,CEP”) wynoszacy 10 metrow;

Uwaga techniczna:

Pozycja 74003.b odnosi si¢ do systeméw, w ktorych , inercyjne systemy lub
urzgdzenia pomiarowe” i inne niezalezne , urzqdzenia wspierajqce stuzgce
okreslaniu pozycji” sq wbudowane w jeden zespot w celu uzyskania poprawy
parametrow.
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c. zaprojektowane do ,,statkow powietrznych”, pojazdow ladowych lub statkow,
pozwalajace okresli¢ kierunek lub pdinoc geograficzng i posiadajace ktorakol-
wiek z nastepujacych cech:

1. maksymalna robocza predko$¢ katowa mniejsza (nizsza) niz 500 deg/s,
a doktadno$¢ kierunku bez stosowania ,,urzadzen wspierajacych shuzacych
okreslaniu pozycji” réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,07 deg sec(Lat)
(odpowiednik 6 minut katowych na 45 stopniach szeroko$ci geograficznej);
lub

2. maksymalna robocza predkos$¢ katowa rowna lub wigksza (wyzsza) niz 500
deg/s, a dokladnos¢ kierunku bez stosowania ,urzadzen wspierajacych
stuzacych okreslaniu pozycji” réowna lub mniejsza (lepsza) niz 0,2 deg
sec(Lat) (odpowiednik 17 minut katowych na 45 stopniach szerokosci
geograficznej); lub

d. wykonujace pomiary przyspieszenia lub pomiary predkosci katowej, w wiecej niz
jednym wymiarze, i posiadajace ktorgkolwiek z nastepujacych cech:

1. parametry okreslone w pozycji 7A001 lub 7A002 wzdtuz dowolnej osi, bez
uzycia zadnych urzadzen wspierajacych; lub

2. sa klasy kosmicznej i wykonuja pomiary predkosci katowej, w ktorych ,kat
btadzenia losowego” wzdtuz dowolnej osi jest mniejszy (lepszy) lub rowny
0,10 na pierwiastek kwadratowy godziny.

Uwaga: Pozycja 74003.d.2. nie obejmuje kontrolq ,,inercyjnych urzqdzen lub
systemow pomiarowych”, w  ktorych , zyroskop wirujgcy” jest
Jjedynym rodzajem zZyroskopu.

7A004

Nastepujace ,,szukacze gwiazd” i ich elementy:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A104.

a. ,szukacze gwiazd” o okreslonej doktadnosci pomiaru azymutu réwnej lub
mniejszej (lepszej) niz 20 sekund tuku przez okreslony czas uzytkowania urza-
dzen;

b. nastgpujace elementy specjalnie zaprojektowane do urzadzen wymienionych
w pozycji 7A004.a.:

1. optyczne glowice lub przegrody;
2. jednostki przetwarzania danych.

Uwaga techniczna:
,,Szukacze gwiazd” nazywane sq rowniez czujnikami kierowania gwiezdnego lub
zyro-astrokompasami.

MO9A2

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia umozliwiajace okreslanie polozenia lub
orientacj¢ przestrzenng za pomoca automatycznego Sledzenia cial niebieskich
lub satelitow oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci sktadowe.
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7A005 | Urzadzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systeméw nawigacji (GNSS) spet- | M11A3 | Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS; np.
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojekto- GPS, GLONASS Ilub Galileo), posiadajace ktorekolwiek z nastgpujacych cech,

wane podzespoty: a takze specjalnie zaprojektowane do nich czesci sktadowe:
a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzytkowania w systemach wyszcze-

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A105. gblnionych w pozycji 1.A.; lub

N.B.: W przypadku urzqdzen zaprojektowanych specjalnie do zastosowan wojsko- b. zaProjektqwane lub zmpdyﬁkowane do zastosowan lotniczych i posiadajace

wych zob. wykaz uzbrojenia. ktérakolwiek z nastgpujacych cech:

a. wyposazenie w algorytm deszyfrujacy specjalnie zaprojektowany lub zmodyfi- 1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy predkosciach powyzej

kowany do wykorzystania przez shuzby rzadowe w celu uzyskania dostepu do 600 m/s;
ciggdw rozpraszajacych pozwalajacych okreslic pozycje i czas; lub 2. stosujace deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadan
b. wyposazenie w ,.systemy anten adaptacyjnych”. wojskowych lub rzadowych, w celu uzyskania dostgpu do zabezpieczonych
sygnatow/danych GNSS; lub
Uwaga: Pozycja 74005.b nie obejmuje kontrolg urzqdzest odbiorczych GNSS 3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementow przeciwzaktocenio-
Lwdgd: . . . . . wych (np. bezmodemowa antena sterujaca lub antena sterowana elektro-
wyposazonych wylgcznie w elementy stuzgce filtrowaniu, przelgczaniu S P . .
: . . . , . nicznie) do dziatania w warunkach, w ktorych wystepuje aktywne lub
lub tgczeniu sygnatow z wielu anten dookolnych, w ktorych nie zasto- bi iwdziatani
sowano technik anten adaptacyjnych. 1erne przeciwdziatanie.
Uwaga techniczna: ) ) ) o .
Do celow poz. 74005.b , systemy anten adaptacyjnych” dynamicznie wytwa- Uwaga: Pozycje 11.4.3.b.2. 1 11,A.3:b,3. e o.bejmujq kontrolq qudze’i
L ,; . T przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego Ilub , ratunkowego
rzajq jednq przestrzenng wartoS¢ zerowq lub wigkszq ich liczbe w szyku ante- . : . , ,
. o . S dostepu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczenstwo lotow).
nowym przez przetwarzanie sygnatu w domenie czasu lub czestotliwosci.
7A006 | Wysokosciomierze lotnicze dziatajace poza pasmem czgstotliwosci od 4,2 do | MI1A1 | Systemy radarowe i laserowe systemy radarowe, w tym wysoko$ciomierze,

4,4 GHz tacznie i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow: zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w syste-
mach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A106.

a. ,sterowanie moca”; lub Uwaga techniczna:

b. wyposazenie w zespoly do modulacji z przesunicciem fazy. Laserowe systemy radarowe opierajq sie na stosowaniu wyspecjalizowanych
technik przesylu, skanowania, odbioru i przetwarzania sygnalow w kontekscie
wykorzystywania laseréow do mierzenia odleglosci przy pomocy echa, okreslania
kierunku oraz rozrozniania celow na podstawie ich polozenia, predkosci radialnej
i odbijania promieni przez dane ciafo.

7A101 | Akcelerometry liniowe, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 7A001, zaprojekto- | M9A3 | Akcelerometry liniowe, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach

wane do stosowania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego
typu systemach naprowadzania nadajacych si¢ do zastosowania w ,,pociskach
rakietowych”, majace wszystkie z ponizszych cech, oraz specjalnie do nich zapro-
jektowane zespoty:

a. ,powtarzalnos¢” ,,wychylenia wstepnego” mniejsza (lepsza) niz 1 250 pg; oraz

nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadajacych sig
do wykorzystania w systemach wyszczegolnionych w pozycjach 1.A., 19.A.1 lub
19.A.2, majace wszystkie z ponizszych cech, oraz specjalnie zaprojektowane
czesei sktadowe do nich:

a. ,,powtarzalno$¢” ,wspofczynnika skalowania” mniejsza

1 250 ppm; oraz

(lepsza) niz
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b. ,,powtarzalno$¢” ,,wspotczynnika skalowania” mniejsza (lepsza) niz 1 250 ppm.

Uwaga: Pozycja 74101 nie obejmuje kontrolg akcelerometrow specjalnie zapro-
jektowanych i opracowanych jako czujniki MWD (Measurement While
Drilling — pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiertni-
czych.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 74101 ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
oraz systemy bezzalogowych statkow powietrznych, zdolnych do pokonania
odleglosci przekraczajgcej 300 km.

2. W pozycji 74101 pomiar ,,wychylenia wstgpnego” i ,, wspolczynnika skalowa-
nia” odnosi si¢ do odchylenia standardowego wielkosci 1 sigma w odniesieniu
do ustalonej wartosci wzorcowej w okresie jednego roku.

b. ,,powtarzalnos¢” ,wychylenia wstepnego” mniejsza (lepsza) niz 1250 x
107 g.

Uwaga: Pozycja 9.A.3. nie obejmuje kontrolg akcelerometrow specjalnie zapro-
jektowanych i opracowanych jako czujniki MWD (Measurement While
Drilling — pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiert-
niczych.

Uwagi techniczne:

1. ,, Wychylenie wstepne” jest definiowane jako wartos¢ wyjsciowa wskazywana
przez akcelerometr w przypadku braku przyspieszenia.

2., Wspolczynnik skalowania” jest definiowany jako stosunek zmiany wartosci
wyjsciowej do zmiany wartosci wejsciowej.

3. Pomiar ,,wychylenia wstgpnego” i , wspolczynnika skalowania” odnosi sie
do odchylenia standardowego wielkosci 1 sigma w odniesieniu do ustalonej
wartosci wzorcowej w okresie jednego roku.

4. ,, Powtarzalnos¢” jest definiowana zgodnie z normq IEEE dla terminologii
czujnikow inercyjnych 528-2001 w sekcji definicie w pkt 2.214 zatytulo-
wanym ,, Powtarzalnos¢ (Zyroskop, akcelerometr)” jako: ,, stopien zgodnosci
powtarzanych pomiarow tej samej zmiennej w tych samych warunkach
operacyjnych w  sytuacji, gdy pomiedzy pomiarami wystgpujg zmiany

»

warunkoéw lub przerwy w dziataniu”.

7A102

Wszystkie typy Zyroskopdw, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 7A002, nadajace
si¢ do stosowania w ,,pociskach rakietowych”, o ,stabilnosci” ,,wspotczynnika
dryftu” ponizej 0,50 (1 sigma lub $rednia kwadratowa) na godzing w warunkach
przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 74102 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
oraz systemy bezzalogowych statkow powietrznych, zdolnych do pokonania
odleglosci przekraczajgcej 300 km.

2. W pozycji 74102 ,,stabilnos¢” jest zdefiniowana jako miara zdolnosci okre-
Slonego mechanizmu lub wspolczynnika osiggu, ktora pozostaje niezmienna
w stalym warunku roboczym (IEEE STD 528-2001 ust. 2247).

M9A4

Wszystkie typy zyroskopow nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 lub 19.A.2., o ,stabilno$ci” ,,wspol-
czynnika dryftu” ponizej 0,50 (1 sigma lub $rednia kwadratowa) na godzing
w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci
sktadowe.

Uwagi techniczne:

1. ,, Wspolczynnik dryftu” jest definiowany jako skladowa wyjsciowa rotacji zyro-
skopu funkcjonalnie niezalezna od rotacji wejsciowej i jest wyrazany jako
predkosé¢ kgtowa. (IEEE STD 528-2001 pkt 2.56)

2. ,,Stabilnosc¢” jest definiowana jako miara zdolnosSci okreslonego mechanizmu
lub wspdlczynnika osiqggu, ktora pozostaje niezmienna w stalym warunku
roboczym. (Ta definicja nie odnosi si¢ do stabilnosci dynamicznej lub stabil-
nosci serwosterowania.) (IEEE STD 528-2001 pkt 2.247)
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7A103

Nastgpujace instrumenty, urzadzenia i systemy nawigacyjne, inne niz wyszczegol-
nione w pozycji 7A003, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty:

a. urzadzenia inercyjne lub inne, w ktorych zastosowano ponizsze akcelerometry
lub zyroskopy, oraz systemy, w ktorych znajduja si¢ urzadzenia tego typu:

1. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.3, 7A001.b, 7A101 lub
zyroskopy wymienione w pozycjach 7A002, 7A102; lub

2. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.1. lub 7A001.a.2., zapro-
jektowane do wykorzystania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub
w dowolnego typu systemach naprowadzania nadajacych si¢ do zastoso-
wania w ,,pociskach rakietowych”;

Uwaga: Pozycja 7A103.a nie dotyczy urzqdzen zawierajgcych akcelerometry
wyspecyfikowane w pozycji 7A001 oraz zaprojektowane i opracowane
Jjako czujniki MWD (Measurement While Drilling — pomiar podczas
wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

b. zintegrowane systemy samolotowych przyrzadow poktadowych zawierajace
stabilizatory zyroskopowe lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w ,,pociskach rakietowych”;

c. ,zintegrowane systemy nawigacyjne” zaprojektowane lub zmodyfikowane do
zastosowania w ,,pociskach rakietowych” i zdolne do zapewniania doktadnosci
nawigacyjnej dla kregu rownego prawdopodobienstwa (CEP) wynoszacej 200 m
lub mniej;

Uwaga techniczna:

W skiad ,,zintegrowanego systemu nawigacyjnego” zazwyczaj wchodzq naste-
pujqce elementy skiadowe:

1. inercyjne urzqdzenie pomiarowe (np. system wyznaczania polozenia i kursu,
inercyjny zespol odniesienia lub inercyjny system nawigacyjny),

2. jeden lub wigcej czujnikow zewnetrznych uzywanych do aktualizowania poto-
zenia lub predkosci, albo okresowo lub w sposob ciggly w trakcie lotu (np.
satelitarny odbiornik nawigacyjny, wysokoSciomierze radarowy lub radar
dopplerowski), oraz

M9A6

MOYAI

MOA7

Urzadzenia inercyjne lub inne, w ktorych zastosowano akcelerometry wyszcze-
golnione w pozycji 9.A.3. lub 9.A.5. lub zyroskopy wyszczegdlnione w pozycji
9.A4. lub 9.A.5. i systemy zawierajace takie urzadzenia oraz specjalnie zapro-
jektowane czgsci sktadowe do nich.

Zintegrowane systemy samolotowych przyrzadow poktadowych zawierajace
stabilizatory zyroskopowe lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmody-
fikowane z przeznaczeniem do stosowania w systemach wyszczegolnionych
w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. lub 19.A.2. oraz specjalnie do nich zaprojektowane
czesei sktadowe.

,Zintegrowane systemy nawigacyjne” zaprojektowane lub zmodyfikowane do
zastosowania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub
19.A.2. i1 zdolne do zapewniania doktadnosci nawigacyjnej dla kregu rownego
prawdopodobienstwa (CEP) wynoszacej 200 m lub mnie;j.

Uwaga techniczna:

W skiad ,,zintegrowanego systemu nawigacyjnego” zazwyczaj wchodzg wszystkie

nastepujqce czesci sktadowe:

a. inercyjne urzqdzenie pomiarowe (np. system wyznaczania polozenia i kursu,
inercyjny zespol odniesienia lub inercyjny system nawigacyjny),

b. jeden lub wiecej czujnikow zewnetrznych uzywanych do aktualizowania polo-
zenia lub predkosci, okresowo Ilub w sposob ciggly w trakcie lotu (np.
odbiornik nawigacji satelitarnej, wysokosciomierz radarowy lub radar dopple-
rowski); oraz
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3. sprzet i oprogramowanie scalajgce.

c. sprzet i oprogramowanie integracyjne.

N.B. Odnosnie do ,,oprogramowania” integracyjnego, zob. pozycja 9.D.4.

d. trojosiowe magnetyczne czujniki kursowe, zaprojektowane lub zmodyfikowane | M9AS8 | Trojosiowe magnetyczne czujniki kursowe spetniajace wszystkie z ponizszych
w celu ich zintegrowania z systemami sterowania lotem i systemami nawigacji, kryteriow oraz specjalnie zaprojektowane czgséci sktadowe do nich:
innymi niz wymienione w pozycji 6A006, majace wszystkie ponizsze cechy
charakterystyczne, oraz specja]nie do nich Zaprojekt()wane podzespoly; a. wewnetrzna kompensacja nachylenia wzdluz osi pOpI‘ZCCZhej (+/— 90 StOpl’li)
i osi podtuznej (+/— 180 stopni);
1. wewng¢trzna kompensacja nachylenia wzdtuz osi poprzecznej (+/- 90 stopni)
i osi podtuznej (+/- 180 stopni); b. zdolno$¢ do zapewnienia doktadno$ci azymutowej lepszej (mniejszej) niz 0,5
stopni rms na szerokosci +/— 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola
2. zdolno$¢ do zapewnienia doktadnosci azymutowej lepszej (mniejszej) niz 0,5 magnetycznego; oraz
stopni rms na szerokosci +/- 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola
magnetycznego. c. zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami
sterowania lotem i systemami nawigacji.
Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 74103.d obej-
mujq stabilizatory zyroskopowe, automatycznego pilota oraz inercyjne Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 9.A.8. obejmujq
systemy nawigacji. stabilizatory zZyroskopowe, automatyczne piloty oraz inercyjne systemy
nawigacyi.
Uwaga techniczna:
W pozycji 74103 ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe oraz
systemy bezzaltogowych statkow powietrznych, zdolnych do pokonania odleglosci
przekraczajgcej 300 km.
7A104 | Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia, inne niz wyszczegélnione w pozycji 7A004, | M9A2 | Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia umozliwiajace okreélanie potozenia lub
umozliwiajace okreslanie potozenia lub orientacje przestrzenng za pomoca automa- orientacj¢ przestrzenng za pomoca automatycznego S$ledzenia cial niebieskich
tycznego $ledzenia cial niebieskich lub satelitow oraz specjalnie do nich zaprojek- lub satelitow oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci sktadowe.
towane podzespoty.
7A105 | Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS; np. | M11A3 | Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS; np.

GPS, GLONASS lub Galileo), inne niz wymienione w pozycji 7A005, spetniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow oraz specjalnie zaprojektowane do nich
zespoly:

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach
nosnych wyszczegolnionych w pozycji 9A004, rakietach meteorologicznych
wyszczegolnionych w pozycji 9A104 lub w bezzatogowych statkach powietrz-
nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a; lub

GPS, GLONASS lub Galileo), posiadajace ktorekolwiek z nastepujacych cech,
a takze specjalnie zaprojektowane do nich czgséci skladowe:

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzytkowania w systemach wyszcze-
golnionych w pozycji 1.A.; lub

b. zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan lotniczych i posiadajace
ktorakolwiek z nastepujacych cech:
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b. zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan lotniczych i spehiajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy predkosciach powyzej
600 m/s;

2. stosujgce deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadan
wojskowych lub rzadowych, w celu uzyskania dostgpu do zabezpieczonych
sygnatow/danych GNSS; lub

3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementéw przeciwzakioceniowych
(np. bezmodemowa antena sterujaca lub antena sterowana elektronicznie) do
dziatania w warunkach, w ktorych wystepuje aktywne lub bierne przeciw-
dziatanie.

Uwaga: Pozycje 74105.b.2 i 7al05.b.3 nie obejmujq kontrolg urzqdzen prze-
znaczonych do komercyjnego, cywilnego lub , ratunkowego” dostepu
do GNSS (np. integracja danych, bezpieczenstwo lotow).

1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy predkosciach powyzej
600 m/s;

2. stosujace deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadan
wojskowych lub rzadowych, w celu uzyskania dostgpu do zabezpieczo-
nych sygnatéw/danych GNSS; lub

3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementéw przeciwzaktocenio-
wych (np. bezmodemowa antena sterujaca lub antena sterowana elektro-
nicznie) do dzialania w warunkach, w ktorych wystepuje aktywne lub
bierne przeciwdziatanie.

Uwaga: Pozycje 11.A.3.b.2. i 11.4.3.b.3. nie obejmujg kontrolg urzqdzen
przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego lub , ratunkowego”
dostepu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczenstwo lotow).

7A106

Wysokosciomierze, inne niz wyszczegolnione w pozycji 7A006, typu radarowego
lub laserowego, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stoso-
wania w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegolnionych w pozycji 9A004
lub w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.

MI11Al

Systemy radarowe i laserowe systemy radarowe, w tym wysokosciomierze,
zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w syste-
mach wyszczegolnionych w pozycji 1.A.

Uwaga techniczna:

Laserowe systemy radarowe opierajq sie¢ na stosowaniu wyspecjalizowanych
technik przesylu, skanowania, odbioru i przetwarzania sygnalow w kontekscie
wykorzystywania laserow do mierzenia odleglosci przy pomocy echa, okreslania
kierunku oraz rozrozniania celow na podstawie ich polozenia, predkosci radialnej
i odbijania promieni przez dane ciafo.

7TA115

Pasywne czujniki do okre$lania namiaru na okreslone zrodta fal elektromagnetycz-
nych (namierniki) lub wilasciwosci terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegol-
nionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych
w pozycji 9A104.

MI11A2

Pasywne czujniki do okreslania namiaru na okreslone zZrodta fal elektromagne-
tycznych (namierniki) lub wlasciwosci terenu, zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do stosowania w systemach wyszczegolnionych w pozycji
LA
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Uwaga: Pozycja 74115 obejmuje czujniki do nastepujgcych urzqdzen:
a. urzqdzenia do wykonywania map konturowych terenu;
b. czujniki do tworzenia obrazow (zobrazowania) (aktywne i pasywne);

c. interferometry pasywne

7TA116

Nastepujace systemy sterowania lotem i serwozawory, zaprojektowane lub zmody-

fikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdéow nos$nych wyszczegodlnio-

nych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wyszczegdlnionych

w pozycji 9A104.:

a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromechaniczne systemy
sterowania lotem (w tym systemy typu ,,fly-by-wire”);

b. urzadzenia do sterowania potozeniem;

c. serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane do
systemow okreslonych w pozycjach 7A116.a lub 7A116.b oraz zaprojektowane
lub zmodyfikowane do dziatania w $rodowisku wibracyjnym o parametrach
powyzej 10 g (warto$¢ $rednia kwadratowa) pomiedzy 20 Hz i 2 kHz.

MI10ALl

MI10A2

MI10A3

Pneumatyczne, hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromecha-
niczne systemy sterowania lotem (w tym systemy typu fly-by-wire i fly-by-light)
zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w systemach wyszczegol-
nionych w pozycji 1.A.

Urzadzenia do sterowania potozeniem specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do zastosowania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A.

Serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane do
systemow okre$lonych w pozycjach 10.A.1. lub 10.A.2 oraz zaprojektowane
lub zmodyfikowane do dziatania w $rodowisku wibracyjnym o parametrach
powyzej 10 g (warto$¢ srednia kwadratowa) pomiedzy 20 Hz a 2 kHz.

Uwaga: Systemy, urzqdzenia lub zawory wyszczegolnione w pozycji 10.4. mogq
by¢ wywozone jako czes¢ zatogowych statkow powietrznych lub satelitow
lub w ilosciach odpowiednich jako czesci zamienne do zatogowych
statkow powietrznych.

TA117

,Instalacje do naprowadzania”, znajdujace zastosowanie w ,,pociskach rakieto-
wych”, umozliwiajace uzyskanie doktadnosci instalacji 3,33 % zasiggu lub lepszej
(np. ,,CEP” [Krag Réwnego Prawdopodobienstwa] 10 km lub mniej w zasiegu
300 km).

M2A1d

»Instalacje do naprowadzania”, znajdujace zastosowanie w systemach okre$lo-
nych w pozycji 1.A., umozliwiajace uzyskanie doktadno$ci instalacji rownej
lub lepszej niz 3,33 % ,,zasiggu” (np. ,,CEP” — krag rownego prawdopodobien-
stwa 10 km lub mniej w ,,zasiggu” 300 km), poza przypadkami przewidzianymi
w Nocie 2.A.1. ponizej w odniesieniu do instalacji zaprojektowanych do poci-
skow rakietowych o ,,zasiggu” ponizej 300 km lub zatogowych statkow powietrz-
nych;
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7 B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009

z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

7B001

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie zaprojektowane
do urzadzen objetych kontrolg wedtlug pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolg urzqdzen do testowania, wzorco-
wania lub strojenia specjalnie zaprojektowanych do ,,poziomu obstugi I”
i, poziomu obstugi 11"

Uwagi techniczne:

1., Poziom obstugi I”

Wykrycie awarii urzqdzenia nawigacji inercyjnej w samolocie i jej sygnalizowanie
przez Jednostke Sterowania i Wyswietlania (CDU) lub komunikat statusowy
z odpowiedniego poduktadu. Na podstawie instrukcji producenta mozna zlokali-
zowac przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjonowania liniowego
elementu wymiennego (LRU). Nastepnie operator demontuje LRU i zastepuje go
czesciq zapasowq.

2. ,,Poziom obstugi I1I”

Uszkodzony LRU przekazuje si¢ do warsztatu technicznego (u producenta lub
operatora odpowiedzialnego za obstuge techniczng na Poziomie Il). W warsztacie
technicznym LRU poddaje sie testom za pomocq roznych, odpowiednich do tego
urzqdzen, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modutu zespotu dajqcego
sig wymieni¢ w warsztacie (SRA) odpowiedzialnego za awarie. Nastgpnie demon-
tuje sig wadliwy SRA i zastgpuje go zespotem zapasowym. Uszkodzony SRA (albo
tez kompletny LRU) wysyla si¢ do producenta. Na , poziomie obstugi II” nie
przewiduje si¢ demontazu ani naprawy akcelerometrow ani tez czujnikow ZzZyro-
skopowych objetych kontrolg.

M2B2

M9BI1

M10B1

,,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslo-
nych w pozycji 2.A.

,,Urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania i stroje-
nia, inne niz opisane w pozycji 9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w urzadzeniach wyszczeg6élnionych w pozycji 9.A.

Uwaga: Urzqdzenia wyszczegolnione w pozycji 9.B.1. obejmujq nastgpujgce
rodzaje:

a. urzqdzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zZyroskopow laserowych majgce podang nizej lub lepszq
doktadnosé¢ progowq:

1. miernik rozpraszania (10 ppm);
2. reflektometr (50 ppm);
3. profilometr (5 angstremow).

b. Dla innych urzgdzen inercyjnych:

1. modutowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej
(IMU);
stanowisko testowe platformy IMU;
zespol mocowania elementu statego IMU;
zespol wywazania platformy IMU;
stanowisko testowe do regulacji zyroskopow;
stanowisko do dynamicznego wywazania Zyroskopow;
stanowisko do testowania silniczkow do zZyroskopow,
stanowisko do usuwania powietrza i napetniania zZyroskopow;

X % NS NN

uchwyt odsrodkowy do tozysk do zyroskopow,

10. stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrow;
11. stanowisko do testowania akcelerometrow;

12. nawijarki cewek swiattowodow do zZyroskopow.

Urzadzenia do testowania, wzorcowania i strojenia, specjalnie zaprojektowane do
urzadzen wyszczegdlnionych w pozycji 10.A.
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7B002

Nastepujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane do okreslania parametrow
zwierciadet do pier§cieniowych zyroskopow ,,laserowych”:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7B102.

a. urzadzenia do pomiaru rozproszenia z doktadnosciag do 10 ppm lub mniej (lep-
s73);

b. profilometry o doktadno$ci pomiarowej 0,5 nm (5 angstreméw) lub mniej (lep-
szej).

M9BI1

,,Urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania i stroje-
nia, inne niz opisane w pozycji 9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w urzadzeniach wyszczeg6lnionych w pozycji 9.A.

Uwaga: Urzqdzenia wyszczegolnione w pozycji 9.B.1. obejmujq nastepujgce
rodzaje:

a. urzqdzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zZyroskopow laserowych majgce podang nizej lub lepszq
doktadnos¢ progowgq:

1. miernik rozpraszania (10 ppm),;
2. reflektometr (50 ppm),
3. profilometr (5 angstremow);

b. dla innych urzqdzen inercyjnych:

1. modutowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej
(IMU);

stanowisko testowe platformy IMU;

zespol mocowania elementu statego IMU;

zespol wywazania platformy IMU;

stanowisko testowe do regulacji zZyroskopow;
stanowisko do dynamicznego wywazania zyroskopow;
stanowisko do testowania silniczkéw do zyroskopow,

stanowisko do usuwania powietrza i napetniania Zyroskopow;

X 2 N AN

uchwyt odsrodkowy do tozysk do zyroskopow,
10. stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrow;
11. stanowisko do testowania akcelerometrow;

12. nawijarki cewek swiattowodow do Zyroskopow.
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7B003

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do ,,produkcji” urzadzen ujgtych w pozycji

TA.

Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:

stanowiska testowe do regulacji zyroskopow,

stanowiska do dynamicznego wywazania zyroskopow,
stanowiska do testowania silniczkow do Zyroskopow,
stanowiska do usuwania powietrza i napelniania zyroskopow,
uchwyty odsrodkowe do tozysk do zyroskopow,

stanowiska do regulacji pozycji osi akcelerometrow,

nawijarki zwojow do swiattowodow.

M2B2

M9BI

,,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslo-
nych w pozycji 2.A.

,,Urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania i stroje-
nia, inne niz opisane w pozycji 9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w urzadzeniach wyszczegolnionych w pozycji 9.A.

Uwaga: Urzqdzenia wyszczegolnione w pozycji 9.B.1. obejmujq nastepujgce
rodzaje:

a. urzqdzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zZyroskopow laserowych majgce podang nizej lub lepszq
dokiadnosé progowgq:

1. miernik rozpraszania (10 ppm);
2. reflektometr (50 ppm);
3. profilometr (5 angstremow);

b. dla innych urzqdzen inercyjnych:

1. modutowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej
(IMU);

stanowisko testowe platformy IMU;

zespol mocowania elementu statego IMU;

zespol wywazania platformy IMU;

stanowisko testowe do regulacji zyroskopow;
stanowisko do dynamicznego wywazania zyroskopow;
stanowisko do testowania silniczkow do zZyroskopow,

stanowisko do usuwania powietrza i napetniania Zyroskopow;

o N AW N

uchwyt odsrodkowy do tozysk do zyroskopow,
10. stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrow;
11. stanowisko do testowania akcelerometrow;

12. nawijarki cewek swiattowodow do zZyroskopow.
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7B102

Reflektometry specjalnie zaprojektowane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zyroskopow ,laserowych”, majace doktadno$¢ pomiarowa 50 ppm lub
mniej (lepsza).

M9B1

,,Urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania i stroje-
nia, inne niz opisane w pozycji 9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w urzadzeniach wyszczegdlnionych w pozycji 9.A.

Uwaga: Urzqdzenia wyszczegolnione w pozycji 9.B.1. obejmujq nastgpujgce
rodzaje:

a. urzqdzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zyroskopow laserowych majgce podang nizej lub lepszq
dokiadnos¢ progowg:

1. miernik rozpraszania (10 ppm);
2. reflektometr (50 ppm),
3. profilometr (5 angstremow);

b. dla innych urzqdzen inercyjnych:

1. modutowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej
(IMU);

stanowisko testowe platformy IMU;
zespol mocowania elementu statego IMU;
zespol wywazania platformy IMU;

stanowisko testowe do regulacji zyroskopow;

2
3
4
5
6. stanowisko do dynamicznego wywazania zyroskopow;
7. stanowisko do testowania silniczkow do Zyroskopow;

8. stanowisko do usuwania powietrza i napetniania zZyroskopow,
9. uchwyt odsrodkowy do tozysk do zyroskopow;

10. stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrow,

11. stanowisko do testowania akcelerometrow,

12. nawijarki cewek swiattowodow do zZyroskopow.
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7B103

Nastepujace ,,instalacje produkcyjne” i ,,urzadzenia produkcyjne”:

a. specjalnie opracowane instalacje produkcyjne” do urzadzen okre§lonych
w pozycji 7A117;

b. ,,urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania lub
strojenia, inne niz wymienione w pozycjach 7B001 do 7B003, zaprojektowane
lub zmodyfikowane do urzadzen wyszczegdlnionych w pozycji 7A.

M2Bl1

M2B2*

M9BI

,,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslonych
w pozycji 2.A.

,,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okre$lo-
nych w pozycji 2.A.

,,Urzadzenia produkcyjne” i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania i stroje-
nia, inne niz opisane w pozycji 9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w urzadzeniach wyszczegolnionych w pozycji 9.A.

Uwaga: Urzqdzenia wyszczegolnione w pozycji 9.B.1. obejmujq nastepujgce
rodzaje:

a. urzqdzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwier-
ciadel do zZyroskopow laserowych majgce podang nizej lub lepszq
doktadnos¢ progowgq:

1. miernik rozpraszania (10 ppm);
2. reflektometr (50 ppm);
3. profilometr (5 angstremow);

b. dla innych urzqdzen inercyjnych:

1. modulowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej
(IMU);

stanowisko testowe platformy IMU;

zespol mocowania elementu statego IMU;

zespol wywazania platformy IMU;

stanowisko testowe do regulacji zZyroskopow;
stanowisko do dynamicznego wywazania zyroskopow;
stanowisko do testowania silniczkow do zyroskopow,

stanowisko do usuwania powietrza i napetniania Zyroskopow;

o S0 N S R N

uchwyt odsrodkowy do tozysk do zyroskopow,
10. stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrow;
11. stanowisko do testowania akcelerometrow;

12. nawijarki cewek swiattowodow do zZyroskopow.
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7D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwodjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

7D002

»Kod zrodtowy” do obstugi lub konserwacji wszelkich urzadzen do nawigacji
inercyjnej lub uktadow informujacych o potozeniu i kursie (,,AHRS”) facznie
z inercyjnymi urzadzeniami niewyszczegélnionymi w pozycji 7A003 lub 7A004.

Uwaga: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolg ,,kodéw zrodtowych” do ,,uzytko-
wania” zawieszonych kardanowo uktadow ,, AHRS”.

Uwaga techniczna:

Ukiady ,,AHRS” w istotny sposob rozniq sig¢ od inercyjnych systemow nawigacji
(INS), poniewaz uklady te (,,AHRS”) dostarczajq podstawowych informacji
0 polozeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczajg informacji o przyspieszeniu,
predkosci i pozycji, jakich dostarcza uktad INS.

M2D3

M9DI1

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” ,instalacji do naprowadzania” okre§lonych w pozycji 2.A.1.d.

)

Uwaga: Pozycja 2.D.3. obejmuje , oprogramowanie” specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane w celu poprawy wynikéw osigganych przez
. instalacje do naprowadzania”, tak aby osiqggngc lub przekroczyé
doktadnosé okreslong w pozycji 2.4.1.d.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycjach 9.A. lub 9.B.

7D101

,»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” urzadzen wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do
7A106, 7A115, 7Al116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 lub 7B103.

M2D

M9DI

M10D1

MI11ID1 i 2

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” ,,obiektow produkcyjnych” okreslonych w pozycji 2.B.1.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” sprzgtu wyszczegoélnionego w pozycjach 9.A. lub 9.B.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” sprzgtu wyszczegolnionego w pozycjach 10.A. lub 10.B.

Uwaga: , Oprogramowanie” wyszczegolnione w pozycji 10.D.1. moze by¢
wywozone jako czeS¢ zatogowych statkow powietrznych lub satelitow
lub w ilosciach odpowiednich jako czesci zamienne do zalogowych
statkow powietrznych.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” sprzetu wyszczegolnionego w pozycjach 11.A.1., 11.A.2. lub 11.A4.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytko-
wania” sprzgtu wymienionego w pozycji 11.A.3.
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7D102 | ,,Oprogramowanie” scalajace, jak nastepuje: M9D2 ,,Oprogramowanie” scalajace do urzadzen wyszczegodlnionych w pozycji 9.A.1.
a. ,,oprogramowanie” scalajace do urzadzen wyszczegdlnionych w pozycji
7A103.b;
b. ,,oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzen wymie- M9D3* ,,Oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzen wyszcze-
nionych w pozycjach 7A003 lub 7A103.a; gblnionych w pozycji 9.A.6.
c. ,,oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do M9D4 ,,Oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
urzadzen wyszczegdlnionych w pozycji 7A103.c. ,zintegrowanych systemow nawigacyjnych” wyszczegdlnionych w  pozycji
9.A.7.
Uwaga: Powszechnie spotykang postaciq ,,oprogramowania” scalajqcego jest
filtrowanie Kalmana. Uwaga: Powszechnie spotykana posta¢ , oprogramowania” scalajqcego oparta
Jjest na filtrowaniu Kalmana.
7D103 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania lub symulowania Ml16D1 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania

dziatania ,,instalacji do naprowadzania” wyszczegélnionych w pozycji 7A117 lub
do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami no$nymi
wyszczegolnionymi w  pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi
wyszczegdlnionymi w pozycji 9A104.

Uwaga: ,, Oprogramowanie”’ wyszczegolnione w pozycji 7D103 podlega kontroli,
jesli jest specjalnie zaprojektowane do sprzetu wymienionego w pozycji
44102.

lub integrowania konstrukcyjnego systemow wyszczegdlnionych w pozycji
1.A. lub podsysteméw wyszczegolnionych w pozycji 2.A lub 20.A.

Uwaga techniczna: Modelowanie obejmuje w szczegolnosci analize aerodyna-
miczng i termodynamiczng danych systemow.

7E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i cz¢$ci sktadowe okreslone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

7E001

,»Technologie” wedlug uwagi ogdlnej do technologii do ,,rozwoju” urzadzen lub
»oprogramowania” okre$lonych w pozycjach 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003,
7D005 i 7D101 do 7D103.

Uwaga: Pozycja 7E001 obejmuje , technologi¢” zarzqdzania kluczem wylqcznie
odnosnie do urzqdzen wymienionych w pozycji 74005.a.

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
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7E002 | ,,Technologie” wedlug uwagi ogoélnej do technologii do ,,produkcji” urzadzen M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,rozwoju”, ,,produkcji” lub
wymienionych w pozycjach 7A lub 7B. ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy technicznej”.
7E003 | ,,Technologie” wedtug uwagi ogolnej do technologii do naprawy, regeneracji lub | M2El [, Technologia”, zgodnie z uwaga ogoélng do technologii, stuzaca do ,;rozwoju”,
remontowania urzgdzen wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A004. ,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegolnio-
nych w pozycji 2.A., 2.B. lub 2.D.
Uwaga: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolg , technologii” obstugi technicznej
bez;{)o;redmzl zlwlzjqzaﬁy chdz. 'vvzlolrcqwaszen1,' u;uwf.m.em l;:b lvfy ri”a’,lq MOYE1 | ,,Technologia”, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, stuzaca do ,,rozwoju”,
uszkodzonyci lub nienadajqcych si¢ do uzyliu liniowych elementow produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub ,,oprogramowania” wyszczegdlnio-
wymiennych (LRU) i warsztatowych zespoltow wymiennych (SRA) nych w pozycji 9.A., 9.B. lub 9.D
w ,,cywilnych statkach powietrznych” zgodnie z opisem w , poziomie o .
obstugi 1” lub w ,,poziomie obstugi 1I”.
N.B.: Zob. uwagi techniczne do pozycji 7B00I. Uwaga: Sprzet lub , oprogramowanie” wyszczegdlnione w pozycjach 9.A. lub
9.D. mogq by¢ wywozone jako czes¢ zalogowych statkow powietrznych,
satelitow, pojazdow lgdowych, jednostek plywajqcych (nawodnych lub
podwodnych) lub sprzetu do badan geofizycznych lub w ilosciach odpo-
wiednich jako czesci zamienne do takich zastosowan.
TE004 Inne ,.technologie”, takie jak:

a. technologie do ,;rozwoju” lub ,,produkcji” ktoregokolwiek z ponizszych:
1. nieuzywane;

2. systemoéw dziatajacych w oparciu o dane dotyczace parametrow powietrza
w oparciu wylagcznie o pomiary powierzchniowych parametrow statycznych,
tj. dostarczane z konwencjonalnych sond do pomiaréw parametrow powiet-
rza;

3. tréjwymiarowych wyswietlaczy do ,.statkoéw powietrznych”;
4. nieuzywane;

5. serwomotoréw elektrycznych (tj. elektromechanicznych, elektrohydrostatycz-
nych i zintegrowanych) specjalnie opracowanych dla ,,podstawowego stero-
wania lotem”;

6. ,uktadow czujnikow optycznych sterowania lotem” specjalnie opracowanych
dla ,,aktywnych ukladéw sterowania lotem”; lub

7. systeméw ,,DBRN” zaprojektowanych do nawigacji podwodnej przy uzyciu
sonaru lub baz danych grawitacyjnych zapewniajacych doktadnos¢ pozycjo-
nowania rowng 0,4 mil morskich lub mniejsza (lepsza);
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b. nastgpujace ,technologie” ,,rozwoju” ,aktywnych systemow sterowania lotem”
(tacznie z ,,systemami elektronicznymi” lub ,.$wiattowodowymi”) do:

1. ,,technologii” fotonicznej do wykrywania stanu elementow sterujacych statku
powietrznego lub lotu, przesytania danych kontroli lotu lub sterowania ruchem
urzadzenia uruchamiajgcego, ,,wymaganego” w ,aktywnych systemach
sterowania lotem” opartych na ,,$wiattowodach”;

2. nieuzywane;

3. algorytméw uzywanych w czasie rzeczywistym do analizowania informacji
z czujnika czgéci skltadowych w celu przewidywania i prewencyjnego
ograniczania zblizajacego si¢ zuzycia i awarii czesci sktadowych w ,aktyw-
nym systemie sterowania lotem”;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolg algorytmow stosowanych
do celow obstugi w trybie off-line.

4. algorytméw uzywanych w czasie rzeczywistym do identyfikowania awarii
czesci sktadowych i1 przekonfigurowywania elementéw sterowania sifg
i momentem w celu ograniczania zuzycia i awarii ,,aktywnego systemu
sterowania lotem™;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.4. nie obejmuje kontrolg algorytmow stuzgcych
eliminowaniu skutkow bledow poprzez poréwnanie zZrodel redun-
dantnych danych lub odpowiedzi wstgpnie zaplanowanych off-line
z przewidywanymi awariami.

5. integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego
i napgdowego w jeden system cyfrowego kierowania lotem dla ,,komplekso-
wego sterowania lotem”;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.5 nie obejmuje kontrolg:

»

a. ,technologii” , rozwoju” integracji cyfrowych systemow sterowania
lotem, danych nawigacyjnych i danych kontrolnych uktadu napedo-
wego do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu , optymalizacji
toru lotu”;

MI10E1

,,Technologia” projektowa do scalania kadtuba, uktadu napgdowego i powierzchni
sterujacych sila nosng w statku powietrznym, zaprojektowana lub zmodyfikowana
do zastosowania w systemach wyszczegélnionych w pozycji 1.A. lub 19.A.2.,
w celu optymalizacji wlasciwosci aerodynamicznych w trakcie lotu bezzatogo-
wego statku powietrznego.
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»

b. , technologii” , rozwoju” przyrzqdow kontroli lotu dla ,, statkéw
powietrznych”, zintegrowanych wylgcznie z systemami nawigacyjnymi
i podchodzenia do lgdowania, takimi jak VOR (radiolatarnia kierunko-
wa wysokiej czestotliwosci), DME (radiodalmierz), ILS (system

lgdowania na przyrzqdy) lub MLS (mikrofalowy system lgdowania).

. nieuzywane;
. ,technologii” ,,wymaganych” do sformutowania wymogoéw funkcjonalnych

dotyczacych ,,systemow sterowania elektronicznego” spetniajacych wszystkie

ponizsze kryteria:

a. sterowanie stabilno$cig ptatowca z wykorzystaniem ,,petli wewngtrzne;j”
wymagajace czestotliwosci zamykania petli o wartosci co najmniej 40 Hz;
oraz

Uwaga techniczna:

., Petla wewnetrzna” odnosi si¢ do funkcji ,, aktywnych systemow
sterowania lotem”, ktore automatyzujg sterowanie stabilnoscig platowca.
b. spelnianie ktoregokolwiek z ponizszych kryteriow:

1. korygowanie aerodynamicznie niestabilnego platowca, mierzonego
w dowolnym punkcie projektowej obwiedni osiagéw, ktory utracitby
odzyskiwalng sterownos$¢, gdyby korekta nie nastapita w ciagu 0,5
sekundy;

2. taczenie sterowania w dwoch lub wigkszej liczbie osi, przy réwnoc-
zesnym kompensowaniu ,,nieprawidlowych zmian stanu statku po-
wietrznego”;

Uwaga techniczna:
,, Nieprawidtowe zmiany stanu statku powietrznego” obejmujg uszkod-
zenie strukturalne w trakcie lotu, utrate ciggu silnika, unieruchomienie
powierzchni sterujgcej lub destabilizujgce zmiany utozenia ladunku.

3. wykonywanie funkcji okreslonych w pozycji 7E004.b.5.; lub

Uwaga: Pozycja 7E004.b.7.b.3. nie obejmuje kontrolg automatycznych
pilotow.

4. umozliwianie statkowi powietrznemu prowadzenie stabilnego kontro-
lowanego lotu, poza startem lub ladowaniem, pod katem natarcia
wigkszym niz 18 stopni, przy slizgu bocznym pod katem 15 stopni,
przy pochyleniu lub odchyleniu o 15 stopni/sekundg, lub przy
predkosci katowej podczas wykonywania beczki wynoszacej 90
stopni/sekundg;
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8. ,technologii” ,,wymaganych” do sformulowania wymogoéw funkcjonalnych
dotyczacych ,,systemow sterowania elektronicznego”, by spetnity wszystkie
ponizsze kryteria:

a. zachowanie kontroli nad statkiem powietrznym w przypadku sekwencji
dwoch pojedynczych awarii w ,,systemie sterowania elektronicznego”;
oraz

b. prawdopodobiefistwo utraty kontroli nad statkiem powietrznym mniejsze
(lepsze) niz 1 x 107 awarii na godzing lotu;

Uwaga: Pozycja 7E004.b. nie obejmuje kontrolg technologii zwigzanej
z popularnymi elementami i funkcjami komputerow (np.
przyjmowanie sygnalu wejsciowego, transmisja sygnatu wyjscio-
wego, ladowanie programu komputerowego i danych, wbudo-
wany test, mechanizmy planowania zadan) nie zapewniajqcej
okreslonej funkcji kontroli lotu.

c. nastgpujace ,,technologie” do ,,rozwoju” systemow do $miglowcow:

1. wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i $wiattowodowego,
w ktorych potfaczono funkcje co najmniej dwoch z wymienionych
ponizej systemoéw w jeden zespot sterowania:

a. system sterowania skokiem ogolnym;
b. system sterowania skokiem okresowym topat;
c. system kierowania odchyleniem kursowym;

2. ,sterowane cyrkulacyjnie (optywowo) systemy kompensacji momentu
lIub sterowania kierunkiem lotu”;

3. fopatki wirnika z ,,profilami o zmiennej geometrii” opracowane do
systemOéw umozliwiajacych niezalezne sterowanie poszczegdlnymi
fopatami.

7E101

,» Technologie” wedlug uwagi ogoélnej do technologii do ,,uzytkowania” urzadzen
wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115 do
7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 do 7D103.

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy techniczne;j”.
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7E102 | Nastgpujace ,technologie” do zabezpieczania podzespotéw awioniki i elektrycz- | M11E1 [ Nastgpujaca ,technologia” projektowa zabezpieczania podzespotow awioniki
nych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP) i zagrozeniem zakloceniami i elektrycznych przed impulsami elektromagnetycznymi (EMP) i przed zagroze-
elektromagnetycznymi ze zrodet zewnetrznych: niem zakloceniami elektromagnetycznymi ze zrodet zewngtrznych:
a. ,technologie” projektowania ekranowania; a. ,technologia” projektowania dla systemow ekranowania;
b. ,technologie” projektowania dla konfigurowania odpornych obwodow elek- b. ,technologia” projektowania dla konfigurowania odpornych obwodéw elek-
trycznych i poduktadow; trycznych i poduktadow;
c. technologie” projektowania dla wyznaczania kryteriéw uodporniania w odnie- c. ,technologia” projektowania dla wyznaczania kryteriow uodporniania w odnie-
sieniu do technologii wymienionych powyzej w pozycjach 7E102.a i 7E102.b. sieniu do technologii wymienionych powyzej.
7E104 | ,,Technologie” scalania danych z systemoéw sterowania lotem, naprowadzania | M10E2 [ ,Technologia” zaprojektowana do scalania danych z systemow sterowania lotem,

i napedu w system zarzadzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

naprowadzania i napgdu w jednym systemie zarzadzania lotem, zaprojektowana
lub zmodyfikowana do zastosowania w systemach wyszczegolnionych w pozycji
L.A. lub 19.A.1. w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

KATEGORIA 9 - KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA I NAPED

9A Systemy, urzadzenia i czeSci skladowe

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

9A001

Nastepujace lotnicze silniki turbinowe speiniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A101.

a. silniki, w ktorych zastosowano jedna z technologii objetych kontrola wedhug
pozycji 9E003.a lub 9E003.h, lub 9E003.i; lub

Pozycja 94001.a nie obejmuje kontrolg silnikow turbinowych
spetniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:

Uwaga 1:

a. sq certyfikowane przez organy lotnictwa cywilnego co
najmniej jednego , panstwa uczestniczqcego”; oraz

b. przeznaczenie do napedzania niewojskowych zatogowych
statkow powietrznych, dla ktorych organy lotnictwa cywilnego
co najmniej jednego ,,panstwa uczestniczgcego” wydaly ktory-
kolwiek z nastepujqcych dokumentow, odnoszqcych sie do
samolotu wyposazonego w silnik tego wlasnie typu:

M3Al

Nastegpujace silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe:
a. silniki spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. ,,warto$¢ ciagu maksymalnego” powyzej 400 N (uzyskiwana przed zamon-
towaniem) z wylaczeniem silnikow certyfikowanych przez instytucje
cywilne, majacych ,,warto$¢ ciggu maksymalnego” powyzej 8,89 kN (uzy-
skiwang przed zamontowaniem silnika); oraz

2. jednostkowe zuzycie paliwa 0,15 kg/N™' h™' lub mniejsze (przy maksy-
malnej mocy ciaglej na poziomie morza w warunkach statycznych i w stan-
dardowej atmosferze okreslonej przez ICAO);

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.A.1.a.1. ,,wartos¢ ciggu maksymalnego” oznacza wykazany przez
producenta maksymalny cigg dla danego typu silnika przed zamontowaniem.
Wartos¢  ciggu  certyfikowana dla zastosowan cywilnych bedzie rowna
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1. certyfikat zezwalajqcy na zastosowanie cywilne; lub

2. rownowazny dokument uznawany przez Miedzynarodowqg
Organizacje Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Uwaga 2: Pozycja 94001.a. nie obejmuje kontrolg lotniczych silnikow turbi-
nowych zaprojektowanych do pomocniczych jednostek mocy
zatwierdzonych przez organy lotnictwa cywilnego ,,panstwa uczest-

»

niczqcego”.

b. silniki zaprojektowane do napedzania samolotow do lotow z predkosciami 1Ma
lub wigkszymi przez ponad trzydziesci minut.

lub nizsza niz wykazany przez producenta maksymalny cigg dla danego typu
silnika.

b. silniki specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do systeméw okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub19.A.2., niezaleznie od ciggu czy jednostkowego
zuzycia paliwa.

Uwaga: Silniki okreslone w pozycji 3.A.1. mogqg by¢ wywozone jako czes¢ zato-

gowych statkow powietrznych lub w ilosciach odpowiednich jako czesci
zamienne do zalogowych statkow powietrznych.

9A004

Nastepujace kosmiczne pojazdy nosne, ,,statek kosmiczny”, ,,moduly tadunkowe
statku kosmicznego”, ,tadunki uzyteczne statku kosmicznego”, systemy poktadowe
lub wyposazenie ,,statku kosmicznego”, a takze wyposazenie naziemne:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A104.
. kosmiczne pojazdy nosne;

a
b. ,statek kosmiczny”;

o

,,moduly tadunkowe statku kosmicznego”;

d. ,tadunki uzyteczne statku kosmicznego” obejmujace elementy okreslone
w pozycjach 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5SA00l.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5.,
5A002.a2.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c.,
6A004.c., 6A008.d., 6A008.c., 6A008.k., 6A008.1. lub 9A010.c.;

e. systemy poktadowe lub wyposazenie specjalnie zaprojektowane do ,statku
kosmicznego” i posiadajace ktorakolwiek z nastepujacych funkcji:

1. ,obstuga danych sterowania i telemetrii”;

Uwaga: Do celow pozycji 94004.e.1. , obstuga danych sterowania i tele-
metrii” obejmuje zarzqdzanie, przechowywanie i przetwarzanie
danych modutu ladunkowego.

MIALI

MI9A1

Kompletne systemy rakiet (w tym systemy balistycznych pociskow rakietowych,
kosmiczne pojazdy nosne i rakiety sondazowe) zdolne do przeniesienia co
najmniej 500 kg ,tadunku uzytecznego” przy ,,zasiggu” co najmniej 300 km.

Kompletne systemy rakietowe (w tym systemy rakiet balistycznych, kosmiczne
pojazdy nosne i rakiety sondazowe), niewyszczegdlnione w pozycji 1.A.1.,
0 ,,zasiggu” co najmniej 300 km.
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2. ,,obstuga danych tadunku uzytecznego”; lub

Uwaga: Do celow pozycji 94004.e.2. , obstuga danych tadunku uzytecz-
nego” obejmuje zarzqdzanie, przechowywanie i przetwarzanie
danych tadunku uzytecznego.

3. ,sterowanie polozeniem i kierunkiem orbitowania”;

Uwaga: Do celow pozycji 94004.e.3. ,, sterowanie potozeniem i kierunkiem
orbitowania” obejmuje wykrywanie i wzbudzanie w celu okre-
Slenia polozenia i kierunku ., statku kosmicznego” oraz stero-
wania nimi.
N.B.: W przypadku urzqdzen zaprojektowanych specjalnie do zastosowan
wojskowych zob. wykaz uzbrojenia.

f. nastgpujace wyposazenie naziemne, specjalnie zaprojektowane do ,.statku
kosmicznego™:

1. wyposazenie telemetryczne i do zdalnego sterowania;
2. symulatory.

9A005

Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekte zawierajace jeden z systemow lub
elementow wyszczegolnionych w pozycji 9A006.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A1051 9A119.

M2Ala

M2Alc

Pojedyncze stopnie rakiet nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nych w pozycji 1.A.;

Nastgpujace podsystemy uktadow napedowych rakiet nadajace si¢ do wykorzys-
tania w systemach okreslonych w pozycji 1.A.:

1. silniki rakietowe na stale materialy pedne lub hybrydowe silniki rakietowe
majace impuls calkowity rowny lub wiekszy niz 1,1 x 10° Ns;

2. silniki rakietowe na ciekte materialy pedne lub silniki rakietowe na Zelowe
materiaty pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
zintegrowania w ukfadach napedowych na ciekle lub Zelowe materialy pedne
majace impuls catkowity rowny lub wiekszy niz 1,1 x 10° Ni.

Uwaga: Silniki apogeum na ciekle materialy pedne lub silniki na ciekle materialy
pedne do utrzymywania satelity na stalej orbicie okreslone w pozycji
2.4.1.c.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w satelitach
mozna traktowac jako nalezqgce do Kategorii 1I, jezeli wywoz danego
podsystemu podlega obowigzkowi dostarczenia deklaracji zastosowania
koncowego oraz podlega wymienionym powyzej ograniczeniom
ilosciowym stosownym do wylgczonego zastosowania koncowego, przy
ciggu prozniowym silnika nie wyzszym niz 1kN.
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M20A1 | Nastepujace kompletne podsystemy:
a. pojedyncze stopnie rakiet, niewyszczegdlnione w pozycji 2.A.1., nadajace si¢
do wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 19.A.;
b. nastgpujace podsystemy ukladow napedowych rakiet, niewyszczegdlnione
w pozycji 2.A.1., nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
w pozycji 19.A.1.:
1. silniki rakietowe na paliwo state lub hybrydowe silniki rakietowe majace
impuls catkowity rowny lub wickszy niz 8,41 x 10° Ns, lecz mniejszy niz
1,1 x 10° Ns;
2. silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na zelowe
materialty pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane
w celu zintegrowania w uktadach napedowych na ciekle lub zelowe mate-
rialy pedne majace impuls catkowity rowny lub wickszy niz 8,41 x 10° Ns,
lecz mniejszy niz 1,1 x 10° N.
9A006 | Nastgpujace systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych
uktadow napedowych na paliwo ciekte:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A106, 9A108 I 9A120.
a. chlodziarki kriogeniczne, pokladowe pojemniki Dewara, kriogeniczne insta-
lacje grzewcze lub urzadzenia kriogeniczne specjalnie zaprojektowane do
pojazdéw kosmicznych, umozliwiajace ograniczenie strat cieczy kriogenicz-
nych do poziomu ponizej 30 % rocznie;
b. pojemniki kriogeniczne lub pracujace w obiegu zamknigetym ukltady chtodzenia | M3A8 | Zbiorniki na ciekle materialy pegdne specjalnie zaprojektowane dla materiatow

umozliwiajace utrzymanie temperatur na poziomie 100 K (- 173 °C) lub mniej-
szym, przeznaczone do ,statkow powietrznych” zdolnych do rozwijania pred-
kosci powyzej Ma = 3, do rakiet nosnych lub ,statkow kosmicznych”;

urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie mieszaniny
fazy cieklej ze stala (zawiesiny);

. wysokoci$nieniowe (powyzej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub

towarzyszace im gazowe lub pracujace w cyklu rozpreznym napedy turbinowe;

pednych objetych kontrola w pozycji 4.C. lub innych cieklych materiatow
pednych stosowanych w systemach okreslonych w pozycji 1.A.1.
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. wysokocisnieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciggu silnikow rakietowych

i dysze do nich;

. urzadzenia do przechowywania paliw nap¢dowych na zasadzie kapilarnej lub

wydmuchowej (tj. z elastycznymi przeponami);

. wtryskiwacze cieklych paliw napedowych, w ktorych srednice pojedynczych

otworkéw nie przekraczaja 0,381 mm (pole powierzchni 1,14 x 10 ¢cm? lub
mniejsze dla otworkow niekolistych) i ktore sa specjalnie zaprojektowane do
silnikow rakietowych na paliwo ciekte;

. wykonane z jednego elementu materiatu typu wegiel-wegiel komory ciagu lub

wykonane z jednego elementu materialu typu wegiel-wegiel stozki wylotowe,
ktorych gestosci przekraczaja 1,4 g/em®, a wytrzymatosci na rozcigganie sa
wigksze niz 48 MPa.

M3AS

M3A10

M3AS

M3A5

M3A10

Zespoty do sterowania przeptywem ciektych, zawiesinowych i zelowych mate-
riatéw pednych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgsci
sktadowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycji
1.A., zaprojektowane lub zmodyfikowane pod katem eksploatacji w $rodowiskach,
w ktorych wystepuja drgania o wartosci $redniej kwadratowej wickszej niz 10 g
i 0 czgstotliwosci od 20 Hz do 2 kHz.

Uwagi:
1. Jedynymi okreslonymi w pozycji 3.4.5. serwozaworami, pompami oraz turbi-
nami gazowymi sq jak nastepuje:

a. serwozawory o objetosciowym natezeniu przeptywu rownym lub wigkszym
niz 24 litry na minute przy cisnieniu absolutnym rownym lub wigkszym niz
7 MPa i czasie reakcji roboczej ponizej 100 ms;

b. pompy do cieklych materiatow pednych o predkosciach obrotowych na
wale 8 000 lub wigcej obrotow na minute w maksymalnym trybie dzialania
lub o cisnieniu wylotowym rownym lub wigkszym niz 7 MPa;

c. turbiny gazowe do turbopomp cieklych materiatow pednych, o predkosciach
obrotowych na wale 8 000 lub wigcej obrotow na minute w maksymalnym
trybie dzialania.

2. Systemy i czesci sktadowe okreslone w pozycji 3.A.5. mogg by¢ wywozone
Jako czes¢ satelity.

Komory spalania i dysze do silnikow rakietowych na ciekle materiaty pedne
nadajace si¢ do wykorzystania w podsystemach okreslonych w pozycjach
2.A.1.c.2. lub 20.A.1.b.2.
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9A007

Systemy napegdowe rakiet na paliwo stale spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A107 I 9A119.

a. impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;

b. impuls wihasciwy 2,4 kNs/kg lub wigkszy w sytuacji wyplywu z dyszy do
otoczenia w warunkach istniejacych na poziomie morza przy cisnieniu

w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;

c. udzial masowy stopnia powyzej 88 % i procentowy udzial sktadnikow stalych
w paliwie powyzej 86 %;

d. posiadajace elementy objete kontrola wedtug pozycji 9A008; lub

e. wyposazone w uklady izolacyjne i wigzace paliwo, w ktorych zastosowano
bezposrednio potaczone konstrukcje silnikowe zapewniajace ,.silne polaczenia
mechaniczne” lub elementy barierowe uniemozliwiajace migracj¢ chemiczna
pomigdzy paliwem stalym a stanowigcym oston¢ materialem izolacyjnym.

Uwaga techniczna:

., Silne polgczenie mechaniczne” oznacza wytrzymatos¢ wigzania rowng lub
wiekszq niz wytrzymatosé paliwa.

M2A1

Nastgpujace kompletne podsystemy nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
okreslonych w pozycji 1.A.:

a. pojedyncze stopnie rakiet nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okre-
slonych w pozycji 1.A.;

b. nastgpujace pojazdy powrotne oraz zaprojektowany lub zmodyfikowany z prze-
znaczeniem do nich sprzgt nadajacy si¢ do wykorzystania w systemach okre-
slonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w nocie ponizej
pkt 2.A.1. w odniesieniu do systemoéw zaprojektowanych do tadunkéw
uzytecznych niebgdacych bronia:

1. ostony cieptochronne i czgéci sktadowe do nich wykonane z materiatow
ceramicznych lub ablacyjnych;

2. urzadzenia pochtaniajace ciepto i czgSci sktadowe do nich wykonane
z lekkich materiatbw o wysokiej pojemnosci cieplnej;

3. urzadzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do pojazdow powrot-
nych;

c. nastepujace podsystemy ukladow napedowych rakiet nadajace si¢ do wyko-
rzystania w systemach okre$lonych w pozycji 1.A.:

1. silniki rakietowe na stale materiaty pedne lub hybrydowe silniki rakietowe
majace impuls catkowity rowny lub wiekszy niz 1,1 x 10° Ns;

2. silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na zelowe
materialy pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane
w celu zintegrowania w uktadach napedowych na ciekte lub zelowe mate-
rialy pedne majace impuls catkowity rowny lub wiekszy niz 1,1 x 10° Ns;

Uwaga: Silniki apogeum na ciekte materialy pedne lub silniki na ciekle mate-
rialy pedne do utrzymywania satelity na stalej orbicie okreslone
w pozycji 2.A.1.c.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do stoso-
wania w satelitach mozna traktowaé jako nalezgce do Kategorii II,
Jjezeli wywoz danego podsystemu podlega obowigzkowi dostarczenia
deklaracji zastosowania koncowego oraz podlega wymienionym
powyzej ograniczeniom ilosciowym stosownym do wylgczonego zasto-
sowania koncowego, przy ciggu prozniowym silnika nie wyzszym niz
1kN.
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d. ,instalacje do naprowadzania”, znajdujace zastosowanie w systemach okreslo-

nych w pozycji 1.A., umozliwiajace uzyskanie doktadnosci instalacji rownej lub
lepszej niz 3,33 % ,,zasiggu” (np. ,,CEP” — krag rownego prawdopodobienstwa
10 km lub mniej w ,zasiggu” 300 km), poza przypadkami przewidzianymi
w Nocie 2.A.1. ponizej w odniesieniu do instalacji zaprojektowanych do
pociskow rakietowych o ,,zasiggu” ponizej 300 km lub zatogowych statkow
powietrznych;

Uwagi techniczne:

1. , Instalacje do naprowadzania” scalajq proces pomiaru i obliczania
polozenia pojazdu i jego predkosci (tj. nawigacje) z obliczeniami i wysyla-
niem polecen do systemow sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania
Jjego toru lotu.

2. ,,Krqg Roéwnego Prawdopodobienstwa” (CEP) to miara dokladnosci
wyrazana jako promien okregu, ktorego Srodek pokrywa sie z celem i w ktory
wpada 50 % tadunkow uzytecznych, przy okreslonym zasiegu.

. podzespoty do sterowania wektorem ciggu nadajace si¢ do wykorzystania

w systemach okreslonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi
w Nocie 2.A.1. ponizej w odniesieniu do podzespolow zaprojektowanych dla
systemow rakietowych nieprzekraczajacych w zakresie ,,zasiggu’/,,tadunku
uzytecznego” zdolnosci systeméw okreslonych w pozycji 1.A.;

Uwaga techniczna:

Pozycja 2.A.1.e. obejmuje nastepujgce metody umozliwiajqce sterowanie
wektorem ciggu:

a. dysza regulowana;
b. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
c. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

d. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq topatek kierowniczych
(nastawnych) lub systemow wtryskiwaczy;

e. uzywanie klapek oporowych.
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M2Alcl

f. mechanizmy zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji i detonowania
broni lub glowic nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w nocie ponizej pkt 2.A.1.,
w odniesieniu do systemow zaprojektowanych dla systeméw innych niz
wyszczegolnione w pozycji 1.A.

Uwaga: Wyjqgtki okreslone w pozycjach 2.A.1.b., 2.4.1.d., 2.4.1.e. oraz 2.A.1.f.
powyzej mozna traktowac jako nalezqce do kategorii I, jezeli wywoz
danego podsystemu podlega obowigzkowi dostarczenia deklaracji
zastosowania koncowego oraz podlega wymienionym powyzej ogranic-
zeniom ilosciowym stosownym do wylgczonego zastosowania koncowego.

Silniki rakietowe na statle materiaty pedne lub hybrydowe silniki rakietowe majace
impuls catkowity réwny lub wigkszy niz 1,1 x 10° N.

9A008

Nastepujace elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych uktadow napedo-
wych na paliwo state:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A108.

a. uktady izolacyjne i wigzace paliwo, w ktorych zastosowano wyktadziny zapew-
niajace ,,silne polaczenia mechaniczne” lub elementy barierowe uniemozliwia-
jace migracje chemiczng pomigdzy paliwem stalym a stanowigcym ostong
materiatem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

,,Silne polgczenie mechaniczne” oznacza wytrzymatos¢ wigzania rowng lub
wigkszq niz wytrzymatosé paliwa.

M3A3

Ostony do silnikow rakietowych, przeznaczone dla nich sktadniki ,,izolacyjne”
oraz dysze nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycjach
1.A. lub 19.A.1.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.A.3. , izolacja”, ktéra ma zostacé zastosowana do czesci skiadowych
silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow dyszy, zamknie¢ oston, obejmuje utrwalone
lub potutrwalone skiadniki kauczukowe, w tym maty kauczukowe zawierajgce
materiatl ogniotrwaly lub izolacyjny. Mozna jq rowniez stosowac na klatki lub
klapy odprezajgce.

Uwaga: W przypadku materiatu , izolacyjnego” luzem lub w postaci mat nalezy
sie odwolywac do pozycji 3.C.2.
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. wykonane z wildkien nawojowych , kompozytowe” ostony silnikow o $rednicy

powyzej 0,61 m lub o ,wskaznikach efektywnosci strukturalnej (PV/W)”
powyzej 25 km;

Uwaga techniczna:

,, Wskaznik efektywnosci  strukturalnej (PV/W)” jest iloczynem cisnienia
wybuchu (P) i pojemnosci zbiornika (V) podzielonym przez catkowitq wage
zbiornika cisnieniowego (W).

. dysze o ciggach powyzej 45 kN lub szybkosci erozyjnego zuzycia gardzieli

ponizej 0,075 mm/s;

. dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciggu za pomocg pomocni-

czego wirysku ptynow o ktorychkolwiek z nastepujacych parametrach:
1. ruch okr¢zny z odchyleniem katowym powyzej + 5°;
2. katowy obrot wektora ciggu rzedu 20°/s lub wigcej; lub

3. katowy obrot wektora ciagu rzedu 40 °/ lub wigcej.

M3C1

M3C2

M2Ale

,,Wyktadzina wewngtrzna” nadajgca si¢ do wykorzystania do oston do silnikow
rakietowych w podsystemach okreslonych w pozycji 2.A.1.c.1. lub specjalnie
zaprojektowana do podsystemow okreslonych w pozycji 20.A.1.b.1.

W pozycji 3.C.1. ,,wykladzina wewnetrzna” nadajgca si¢ na warstwe posredniq
pomigdzy stalym materiatem pednym a obudowq lub warstwg izolacyjng jest
zazwyczaj plynng polimerowq zawiesing materiatu ogniotrwatego Ilub izolacyyj-
nego, np. wypetniony weglem polibutadien z tancuchami zakonczonymi grupami
hydroksylowymi (HTPB) lub inny polimer z dodatkiem srodkow utrwalajgcych,
rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnetrznej powierzchni ostony.

Materiaty do ,,izolacji” luzem nadajace si¢ do wykorzystania do oston do
silnikow rakietowych w podsystemach okreslonych w pozycji 2.A.l.c.l. lub
specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslonych w pozycji 20.A.1.b.1.

W pozycji 3.C.2. ,izolacja” przeznaczona do stosowania do czesci skladowych
silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow dyszy, zamknie¢ oston, obejmuje utrwalone
lub potutrwalone maty kauczukowe zawierajgce material ogniotrwaly lub izola-
cyjny. Mozna jq rowniez stosowaé¢ na klatki lub klapy odprezajgce okreslone
w pozycji 3.4.3.

Podzespoty do sterowania wektorem ciggu nadajace si¢ do wykorzystania w syste-
mach okre$lonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w Nocie
2.A.1. ponizej w odniesieniu do podzespotow zaprojektowanych dla systemow
rakietowych nieprzekraczajacych w zakresie ,,zasiggu”/,fadunku uzytecznego”
zdolnosci systemow okreslonych w pozycji 1.A..

Uwaga techniczna:
Pozycja 2.A.1.e. obejmuje nastgpujqgce metody umozliwiajgce sterowanie
wektorem ciggu:

a. dysza regulowana;,

b. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

c. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
d.

odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq lopatek kierowniczych
(nastawnych) lub systemow wtryskiwaczy;

e. uzywanie klapek oporowych.
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9A009

Hybrydowe systemy napgdowe rakiet spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A109 I 9A119.
a. impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub
b. ciag powyzej 220 kN w warunkach prézni na wylocie.

M2Alcl

M20A1b

Silniki rakietowe na stale materialy pgdne lub hybrydowe silniki rakietowe
majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 1,1 x 10° N,

Nastgpujace podsystemy uktadow napgdowych rakiet, niewyszczegdlnione
w pozycji 2.A.1., nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
w pozycji 19.A.1.:

1. silniki rakietowe na paliwo stale lub hybrydowe silniki rakietowe majace
impuls catkowity rowny lub wickszy niz 8,41 x 10° Ns, lecz mniejszy niz
1,1 x 10° Ns;

2. Silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na Zelowe
materialy pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
zintegrowania w ukfadach napedowych na ciekle lub Zelowe materiaty pedne
majace impuls cafkowity rowny lub wigkszy niz 8,41 x 10 Ns, ale mniejszy
niz 1,1 x 10® Ns;

9A010

Nastepujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet
nosnych lub systemow napedowych do rakiet nosnych lub ,,statkow kosmicznych”:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1A002 I 9A110.
a. elementy i konstrukcje, kazda o masie przekraczajacej 10 kg, specjalnie zapro-
jektowane do pojazdow nosnych, wyprodukowane przy uzyciu ktoregokolwiek

z nastgpujacych materialow:

1. materiatow ,kompozytowych” skladajacych si¢ z ,materialow witoknistych
lub wiokienkowych” okreslonych w pozycji 1C0010.e. oraz zywic okreslo-
nych w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

2. ,materialow kompozytowych” na ,matrycy” metalowej wzmocnionych
ktorymkolwiek z poniZszych materiatow:

a. materiatami okre§lonymi w pozycji 1C007;

M6AI

Materiaty kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do
systemow wymienionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. oraz podsystemoéw
wymienionych w pozycji 2.A. lub 20.A.
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b. ,,materiatami wioknistymi lub wiokienkowymi” okreslonymi w pozycji
1C010; lub

c. glinkami okre$lonymi w pozycji 1C002.a.; lub

3. ,materialow kompozytowych” na ,matrycy” ceramicznej okreslonych
w pozycji 1C007;

Uwaga: Podany limit masy nie dotyczy ochronnych stozkow czolowych rakiet.

. elementy i1 konstrukcje specjalnie zaprojektowane do uktadéw napedowych

pojazdéw nosnych okreslonych w pozycjach od 9A005 do 9A009, wyprodu-
kowane przy uzyciu ktoregokolwiek z nastepujacych materiatow:

1. ,materialtow wiloknistych lub wiokienkowych” okreslonych w pozycji
1C010.e. oraz zywic okreslonych w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

2. ,materialow kompozytowych” na ,matrycy” metalowej wzmocnionych
ktorymkolwiek z ponizszych materiatow:

a. materiatami okreslonymi w pozycji 1C007;

b. ,,materiatami widknistymi lub wiokienkowymi” okreslonymi w pozycji
1C010; lub

c. glinkami okreslonymi w pozycji 1C002.a.; lub

3. ,materialtdow kompozytowych” na ,matrycy” ceramicznej okreslonych
w pozycji 1C007,;

. czegdei struktur i systemy izolacyjne specjalnie zaprojektowane w celu aktywne;j

kontroli odpowiedzi dynamicznej lub odksztatcen struktur ,statkow kosmicz-
nych”;

. pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo ciekle majace stosunek ciaggu do masy

rowny lub wigkszy niz 1 kN/kg i czas odpowiedzi (czas niezbedny do osiag-
nigcia 90 % catkowitego ciagu znamionowego od chwili rozruchu) mniejszy niz
30 ms.

M6AI

M6ALI

M3A2

Materiaty kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do
systemow wymienionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. oraz podsystemoéw
wymienionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Materiaty kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do
systemow wymienionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. oraz podsystemow
wymienionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Strumieniowe silniki odrzutowe, naddzwigkowe, strumieniowe silniki odrzutowe,
pulsacyjne silniki odrzutowe lub ,silniki o cyklu kombinowanym”, w tym urza-
dzenia do regulacji spalania w silnikach, a takze specjalnie do nich zaprojekto-
wane elementy sktadowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub19.A.2.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.4.2. ,,silniki o cyklu kombinowanym” sq to silniki wykorzystujgce co
najmniej dwa cykle z nastepujgcych rodzajow silnikow: silnikow turbogazowych
(turboodrzutowych, turbosmiglowych, turbowentylatorowych i turbowatowych),
silnikow strumieniowych, naddzwigkowych silnikow strumieniowych, pulsacyjnych
silnikow odrzutowych, pulsacyjnych silnikow spalania detonacyjnego, silnikow
rakietowych (na ciekle/state materialy pedne i silnikow hybrydowych).

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

0¥¢



VYM30

9A011

Silniki strumieniowe, naddzwickowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu
kombinowanym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A111 1 9A118.

M3A2

Strumieniowe silniki odrzutowe, naddzwigkowe, strumieniowe silniki odrzutowe,
pulsacyjne silniki odrzutowe lub ,,silniki o cyklu kombinowanym”, w tym urza-
dzenia do regulacji spalania w silnikach, a takze specjalnie do nich zaprojekto-
wane elementy sktadowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub 19.A.2.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.A.2. ,,silniki o cyklu kombinowanym” sq to silniki wykorzystujqce co
najmniej dwa cykle z nastepujgcych rodzajow silnikow: silnikow turbogazowych
(turboodrzutowych, turbosmiglowych, turbowentylatorowych i turbowatowych),
silnikow strumieniowych, naddzwiekowych silnikow strumieniowych, pulsacyjnych
silnikow odrzutowych, pulsacyjnych silnikow spalania detonacyjnego, silnikow
rakietowych (na ciekle/state materialy pedne i silnikow hybrydowych).

9A012

Nastepujace ,,bezzalogowe statki powietrzne” (,,UAV™), bezzalogowe ,pojazdy
powietrzne” zwigzane z nimi sprzgt i komponenty:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A112.

a. ,,UAV” lub bezzatlogowe ,pojazdy powietrzne” zaprojektowane tak, by
mozliwy byt ich kontrolowany lot poza zasiggiem ,,bezposredniego widzenia”
operatora” i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. speniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
a. ktorych maksymalna ,,wytrzymalo§¢” wynosi co najmniej 30 minut, lecz
ponizej 1 godziny; oraz
b. zaprojektowane do startowania i utrzymywania stabilnego kontrolowa-
nego lotu w porywach wiatru wynoszacych co najmniej 46,3 km/h (25
weztow); lub
2. ktoérych ,,wytrzymato$¢” wynosi co najmniej 1 godzing;
Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji 94012.a. ,,operatorem” jest osoba, ktora rozpoczyna lot
L UAV” lub bezzalogowego ,,pojazdu powietrznego” lub steruje nim.

2. Do celow pozycji 94012.a. ,,wytrzymalos¢” nalezy oblicza¢ dla warunkow
1S4 (ISO 2533:1975) na poziomie morza przy zerowym wietrze.

MI1A2

MI9A

Kompletne systemy bezzatlogowych statkow powietrznych (w tym systemy poci-
skow manewrujacych, bezpilotowe samoloty-cele i drony zwiadowcze) zdolne do
przeniesienia co najmniej 500 kg ,tadunku uzytecznego” przy ,zasiegu” co
najmniej 300 km.

POZYCJA 19 INNE SYSTEMY KOMPLETNEGO PRZENOSZENIA: sprzet,
zespoly 1 czgsci skladowe
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3. Do celow pozycji 94012.a. , bezposrednie widzenie” oznacza wzrok
cztowieka nieuzywajqcego dodatkowych urzqdzen, bez wzgledu na to, czy
uzywa soczewek korekcyjnych.

b. powigzane urzadzenia i elementy skladowe:

1. nieuzywane;
2. nieuzywane;

3. sprzgt lub elementy specjalnie zaprojektowane do przeksztalcania zatogowego
,statku powietrznego” lub zatogowego ,,pojazdu powietrznego” w ,,UAV” lub

bezzatogowy ,.pojazd powietrzny”, wyszczeglnione w pozycji 9A012.a; M9A6 U'rzq'dzenia inercyjpe lub inne, w kt(’)rych. zastosowano akcelerometry wyszcze-
golnione w pozycji 9.A.3. lub 9.A.5. lub zyroskopy wyszczegdlnione w pozycji
4. ttokowe lub obrotowe silniki wewnetrznego spalania, ktére potrzebujg powietrza 9.A4. lub 9.A5. i systemy zawierajace takie urzadzenia oraz specjalnie zapro-
do spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosi¢ jektowane czgsci sktadowe do nich.
»UAV” lub bezzalogowe ,,pojazdy powietrzne” na wysoko$¢ wigksza niz
15240 m (50 000 stop).
9A101 | Nastepujace silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe, inne niz wyszczegol- | M3A1 | Nastepujace silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe:

nione w pozycji 9A001:
a. silniki spetniajace oba ponizZsze kryteria:

1. ,,warto$¢ ciggu maksymalnego” powyzej 400 N (uzyskiwana przed zamon-
towaniem) z wylaczeniem silnikéw certyfikowanych przez instytucje
cywilne, majacych ,,warto$¢ ciaggu maksymalnego” powyzej 8 890 N (uzy-
skiwang przed zamontowaniem silnika); oraz

2. jednostkowe zuzycie paliwa 0,15 kg/Nh lub mniejsze (przy maksymalnej
mocy ciaglej na poziomie morza w warunkach statycznych i w standardowej
atmosferze okreslonej przez ICAO);

Do celow pozycji 94101.a.1. ,,wartos¢ ciggu maksymalnego” oznacza wyka-
zany przez producenta maksymalny cigg dla danego typu silnika przed zamon-
towaniem. Wartos¢ ciggu certyfikowana dla zastosowan cywilnych bedzie
rowna lub nizsza niz wykazany przez producenta maksymalny cigg dla danego
typu silnika.

b. silniki zaprojektowane do ,,pociskow rakietowych” lub zmodyfikowane w tym
celu lub ,bezzalogowe statki powietrzne” wyszczegoélnione w pozycji 9A012
lub 9A112.a.

a. silniki spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. ,,warto$¢ ciaggu maksymalnego” powyzej 400 N (uzyskiwana przed zamon-
towaniem) z wylaczeniem silnikow certyfikowanych przez instytucje
cywilne, majacych ,,warto$¢ ciggu maksymalnego” powyzej 8,89 kN (uzy-
skiwang przed zamontowaniem silnika); oraz

2. jednostkowe zuzycie paliwa 0,15 kg/N™ ' h™ ' lub mniejsze (przy maksy-
malnej mocy cigglej na poziomie morza w warunkach statycznych i w stan-
dardowej atmosferze okreslonej przez ICAO);

W pozycji 3.A.1.a.1. ,,wartos¢ ciggu maksymalnego” oznacza wykazany przez
producenta maksymalny cigg dla danego typu silnika przed zamontowaniem.
Wartos¢ ciggu certyfikowana dla zastosowan cywilnych bedzie réwna lub
nizsza niz wykazany przez producenta maksymalny cigg dla danego typu
silnika.

b. silniki specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do systeméw okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub19.A.2., niezaleznie od ciggu czy jednostkowego
zuzycia paliwa.

Uwaga: Silniki okreslone w pozycji 3.A.1. mogq byé wywozZone jako czesé
zatogowych statkow powietrznych lub w  ilosciach odpowiednich
Jjako czesci zamienne do zalogowych statkéw powietrznych.
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9A102 | ,.Systemy silnikow turbosmiglowych” specjalnie zaprojektowane do ,,bezzalogo- | M3A9 | ,Systemy silnikow turbosmiglowych” specjalnie zaprojektowane do systemow
wych statkow powietrznych” wyszczegélnionych w  pozycji 9A012  lub okreslonych w pozycji 1.A.2. lub 19.A.2. oraz specjalnie do nich zaprojektowane

9A112.a oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy o ,,mocy maksymalnej” czesci skltadowe, o mocy maksymalnej powyzej 10 kW (osiaganej dla silnika

powyzej 10 kW. niezainstalowanego, w warunkach statycznych na poziomie morza i w standar-

dowej atmosferze okreslonej przez ICAO), z wylaczeniem silnikow certyfikowa-

Uwaga: Pozycja 94102 nie obejmuje kontrolg silnikow certyfikowanych przez nych przez instytucje cywilne.

instytucje cywilne.

Uwagi_techniczne: Uwaga techniczna:

1. Do celow pozycji 94102 , system silnikéw turbosmiglowych” obejmuje Do celéw pozycji 3.4.9. ,,system silnika turbosmiglowego” obejmuje wszystkie
wszystkie ponizsze elementy: ponizsze elementy: a. silnik turbowatowy, oraz b. uktad przenoszenia napedu
a. silnik trbowalowy; oraz stuzgcy do przenoszenia mocy na Smiglo.

b. uklady przenoszenia napedu stuzgce do przenoszenia mocy na smiglo.

2. Do celow pozycji 94102 ,,moc maksymalna” dla silnika niezainstalowanego
osiggana jest w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze okreslonej
przez ICAO.

9A104 | Rakiety meteorologiczne (sondujace) o zasiggu co najmniej 300 km. MI1A1 [ Kompletne systemy rakiet (w tym systemy balistycznych pociskow rakietowych,
kosmiczne pojazdy nosne i rakiety sondazowe) zdolne do przeniesienia co

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A004 najmniej 500 kg ,tadunku uzytecznego” przy ,,zasiggu” co najmniej 300 km.

MI19A1 | Kompletne systemy rakietowe (w tym systemy rakiet balistycznych, kosmiczne
pojazdy nosne i rakiety sondazowe), niewyszczegdlnione w pozycji 1.A.1.,
0 ,,zasiggu” co najmniej 300 km.
9A105 | Nastgpujace silniki rakietowe na paliwo ciekfe:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.

a. silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych”, | M2Al1c2 | Silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na zelowe
rozne od wymienionych w pozycji 9A005 zintegrowane lub zaprojektowane materialy pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w ukltadach napedowych na paliwo zintegrowania w uktadach napedowych na ciekle lub zelowe materialy pedne
ciekle majace impuls calkowity rowny lub wigkszy niz 1,1 MNs; majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 1,1 x 10° Ns;

b. silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do kompletnych systemow |M20A1b2 | Silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na Zelowe

rakietowych lub bezzalogowych statkow powietrznych o zasiggu co najmniej
300 km, rézne od wymienionych w pozycji 9A005 lub 9A105.a zintegrowane
lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w uktadach
napedowych na paliwo ciekle majace impuls catkowity rowny lub wigkszy
niz 0,841 MNs.

materiaty pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
zintegrowania w ukladach napgdowych na ciekle lub Zelowe materiaty pedne
majace impuls calkowity réwny lub wickszy niz 8,41 x 10° Ns, ale mniejszy
niz 1,1 x 10° Ns
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9A106

Nastgpujace systemy lub czgsci sktadowe, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
9A006, specjalnie zaprojektowane do uktadow napgdowych rakiet na paliwo ciek-
fe:

a. wykladziny ablacyjne (cieptochronne) do komér ciaggu lub spalania, nadajace si¢
do stosowania w ,,pociskach rakietowych”, pojazdach kosmicznych okreslonych
w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych okreslonych w pozycji
9A104;

b. dysze do silnikow rakietowych, nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych”,
kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub
rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszczegodlnionych w pozycji 9A104;

c. podzespoty do sterowania wektorem ciggu, nadajace si¢ do stosowania w ,,pocis-
kach rakietowych”;

Uwaga techniczna:

Do sposobow sterowania wektorem ciggu wyszczegolnionych w pozycji 94106.c

nalezq np.:

1. dysza regulowana;

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq topatek kierowniczych
(nastawnych) lub systemow wtryskiwaczy, lub

5. uzywanie klapek oporowych.

d. zespoty do sterowania przeptywem ptynnych, zawiesinowych i zelowych paliw
napedowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie zaprojektowane do nich
elementy nadajace si¢ do stosowania w ,,pociskach rakietowych”, skonstruo-
wane lub zmodyfikowane pod katem eksploatacji w $rodowiskach, w ktorych
wystepujg drgania o $redniej wartosci kwadratowej wigkszej niz 10 g i o czgs-
totliwo$ci od 20 Hz do 2 kHz;

Uwaga: Jedynymi objetymi kontrolg w pozycji 94106.d serwozaworami,
pompami i turbinami gazowymi sq:

M3A3

M2Ale

M3A5

Ostony do silnikéw rakietowych, przeznaczone dla nich sktadniki ,.izolacyjne”
oraz dysze nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okre§lonych w pozycjach
L.A. lub 19.A.1.

Uwaga techniczna:
W pozycji 3.A4.3. ,izolacja’, ktora ma zostaé zastosowana do czesci sktadowych
silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow dyszy, zamknigé oston, obejmuje utrwalone
lub potutrwalone skladniki kauczukowe, w tym maty kauczukowe zawierajgce
material ogniotrwaly lub izolacyjny. Mozna jq rowniez stosowad na klatki lub
klapy odprezajgce.
Uwaga: W przypadku materiatu , izolacyjnego” luzem lub w postaci mat nalezy
sie odwolywac do pozycji 3.C.2.

Podzespoty do sterowania wektorem ciggu nadajace si¢ do wykorzystania w syste-
mach okreslonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w Nocie
2.A.1. ponizej w odniesieniu do podzespotdow zaprojektowanych dla systemow
rakietowych nieprzekraczajacych w zakresie ,,zasiggu”/,fadunku uzytecznego”
zdolnosci systemow okreslonych w pozycji 1.A.; Techniczna

Uwaga techniczna:
Pozycja 2.A4.1.e.
wektorem ciggu:

obejmuje nastepujgce metody umozliwiajgce sterowanie

a. dysza regulowana;

b. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

c. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa,

d. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocg lopatek kierowniczych
(nastawnych) lub systemow wtryskiwaczy;

e. uzywanie klapek oporowych.

Zespoty do sterowania przeptywem ciektych, zawiesinowych i zelowych mate-
riatow pednych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgsci
sktadowe nadajgce si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych w pozycji
1.A., zaprojektowane lub zmodyfikowane pod katem eksploatacji w srodowiskach,
w ktorych wystepuja drgania o wartosci $redniej kwadratowej wigkszej niz 10 g
i o czestotliwosci od 20 Hz do 2 kHz.

Uwagi:

1. Jedynymi okreslonymi w pozycji 3.A.5. serwozaworami, pompami oraz turbi-

nami gazowymi sq jak nastepuje:

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

¥



VYM30

a. serwozawory o objetosciowym natezeniu przeptywu rownym lub
wigkszym niz 24 litry na minute przy cisnieniu absolutnym
rownym lub wigkszym niz 7 MPa i czasie reakcji roboczej ponizej
100 ms;

b. pompy do paliw plynnych o predkosciach obrotowych na wale
8 000 lub wigcej obrotow na minute w maksymalnym trybie pracy
lub o cisnieniu wylotowym réownym lub wigkszym niz 7 MPa;

c. turbiny gazowe do pomp turbinowych do paliw plynnych
o predkosciach obrotowych na wale 8 000 lub wigcej obrotow
na minute w maksymalnym trybie pracy,

a. serwozawory o objetosciowym nategzeniu przepltywu rownym lub wigkszym
niz 24 litrow na minute przy cisnieniu absolutnym rownym lub wiekszym
niz 7 MPa i czasie reakcji roboczej ponizej 100 ms;

b. pompy do cieklych materiatow pednych o predkosciach obrotowych na
wale 8 000 lub wiecej obrotow na minute w maksymalnym trybie dzia-
tania lub o cisnieniu wylotowym réwnym lub wiekszym niz 7 MPa.

c. turbiny gazowe do turbopomp cieklych materialow pednych, o predko-
Sciach obrotowych na wale 8 000 lub wiecej obrotow na minute w maksy-
malnym trybie dzialania.

2. Systemy i czesci skladowe okreslone w pozycji 3.4.5. mogg byé wywozone
Jjako czesé satelity.

e. komory spalania i dysze do silnikow rakietowych, nadajace si¢ do ,,pociskow | M3A10 | Komory spalania i dysze do silnikow rakietowych na ciekle materialy pedne
rakietowych”, kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegdlnionych w pozycji nadajace si¢ do wykorzystania w podsystemach okreslonych w pozycjach
9A004 Ilub rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszczegolnionych 2.A.1.c.2. lub 20.A.1.b.2.

w pozycji 9A104.
9A107 | Silniki rakietowe na paliwo state nadajace si¢ do kompletnych systemow rakieto- | M20A1b1 | Silniki rakietowe na paliwo state lub hybrydowe silniki rakietowe majace impuls
wych lub bezzalogowych statkow powietrznych o zasiggu co najmniej 300 km, catkowity rowny lub wickszy niz 8,41 x 10° Ns, lecz mniejszy niz 1,1 x 10° Ns.
inne niz wyszczego6lnione w pozycji 9A007 i majace impuls catkowity rowny lub
wigkszy niz 0,841 MNs.
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.
9A108 | Nastepujace podzespoty, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 9A008 specjalnic | M3A3 | Ostony do silnikéw rakietowych, przeznaczone dla nich sktadniki ,,izolacyjne”
zaprojektowane do uktadow napgdowych do rakiet na paliwo state: oraz dysze nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okre§lonych w pozycjach

a. ostony do silnikow rakietowych i ich czgéci sktadowe stuzace do ..izolacji”, LA, lub 19.A.1.
nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych”, kosmicznych pojazdéw no$nych
wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych (sonduja-

M3A3

cych) wyszczeg6lnionych w pozycji 9A104;

b. dysze do silnikow rakietowych, nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych”,
kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub
rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszczegdlnionych w pozycji 9A104;

W pozycji 3.4.3. , izolacja”, ktora ma zosta¢ zastosowana do czesci skladowych

silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow dyszy, zamknie¢ oston, obejmuje utrwalone

lub potutrwalone skladniki kauczukowe, w tym maty kauczukowe zawierajqce

material ogniotrwaly lub izolacyjny. Mozna jq réwniez stosowaé na klatki lub

klapy odprezajgce.

Uwaga: W przypadku materiatu , izolacyjnego” luzem lub w postaci mat nalezy
sig¢ odwolywac do pozycji 3.C.2.
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c. podzespoty do sterowania wektorem ciggu, nadajace si¢ do stosowania w ,,pocis- | M2Ale | Podzespoty do sterowania wektorem ciagu nadajace si¢ do wykorzystania w syste-
kach rakietowych”. mach okreslonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w Nocie
2.A.1. ponizej w odniesieniu do podzespotow zaprojektowanych dla systemow
Uwaoa techniczna: rakietowych nieprzekraczajacych w zakresie ,,zasiggu”/,tadunku uzytecznego”
_g—' ro. r r ..
; . . o . zdolnosci systemow okreslonych w pozycji 1.A.
Do sposobow sterowania wektorem ciggu wyszczegolnionych w pozycji 94108.c
nalezq np.: ]
1. dysza regulowana; Uwaga techniczna:
2 dodatkowy wirvsk cieczy lub eazu: Pozycja 2.A.1.e. obejmuje nastgpujgce metody umozliwiajgce sterowanie
' v way Y gazt, wektorem ciggu:
3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa,
4. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq lopatek kierowniczych . dysza regulowana;
(nastawnych) lub systemow wtryskiwaczy, lub b. dodatkowy wirysk cieczy lub gazu;
5. uzywanie klapek oporowych c. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
d. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq lopatek kierowniczych
(nastawnych) lub systemow witryskiwaczy;
e. uzywanie klapek oporowych.
9A109 | Nastgpujace hybrydowe silniki rakietowe oraz specjalnie do nich zaprojektowane | M3A6 | Specjalnie zaprojektowane czesci sktadowe hybrydowych silnikow rakietowych
elementy: okreslone w pozycjach 2.A.1.c.1. oraz 20.A.1.b.1.

a. hybrydowe silniki rakietowe nadajace si¢ do wykorzystania w kompletnych
systemach rakietowych lub systemach bezzalogowych statkow powietrznych ) ) ) ) o
o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz wyszczegolnione w pozycji 9A009, | M20ATb | Nastgpujace podsystemy ukladow napedowych rakiet, niewyszczegolnione
majace impuls catkowity rowny lub wickszy niz 0,841 MNs, oraz specjalnie do W pozya 2.A.1., nadajgce si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
nich zaprojektowane elementy; w pozycji 19.A.1.:

b. specjalnie zaprojektowane elementy sktadowe hybrydowych silnikow rakieto- 1. silniki rakietowe na paliwo state Tub hybrydowe ssilniki rakietowe majace
wych wyszczegdlnione w pozycji 9A009 nadajace si¢ do ,,pociskéw rakieto- impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 8,41 x 10° Ns, lecz mnicjszy niz
wych”. 1,1 x 10° Ns;

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A009 I 9A119. 2. silniki rakietowe na ciekte materialy pedne lub silniki rakietowe na Zelowe
materiaty pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
zintegrowania w uktadach napedowych na ciekle lub Zelowe materiaty pedne
majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 8,41 x 10° Ns, ale mniejszy
niz 1,1 x 10° N.

M2Alc | Nastgpujace podsystemy uktadéow napedowych rakiet nadajace si¢ do wykorzys-

tania w systemach okreslonych w pozycji 1.A.:

1. silniki rakietowe na stale materialy pedne lub hybrydowe silniki rakietowe
majace impuls catkowity réwny lub wigkszy niz 1,1 x 10° Ns;
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2. silniki rakietowe na ciekle materialy pedne lub silniki rakietowe na zelowe
materialy pedne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
zintegrowania w uktadach napgdowych na ciekle lub zelowe materiaty pgdne
majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 1,1 x 10° N,

Uwaga: Silniki apogeum na cieklte materialy pedne lub silniki na ciekle
materialy pedne do utrzymywania satelity na statej orbicie okreslone
w pozycji 2.4.1.c.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do stoso-
wania w satelitach mozna traktowa¢ jako nalezgce do Kategorii 11,
Jezeli wywoz danego podsystemu podlega obowigzkowi dostarczenia
deklaracji zastosowania koncowego oraz podlega wymienionym
powyzej ograniczeniom ilosciowym stosownym do wylgczonego
zastosowania koncowego, przy ciggu prozniowym silnika nie
wyzszym niz 1kN.

9A110 | Materialy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niz wyszczegélnione | M6A1 | Materialy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do
w pozycji 9A010, specjalnie zaprojektowane do ,pociskow rakietowych” lub systemow wymienionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. oraz podsystemow
podsystemoéw wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, wymienionych w pozycji 2.A. lub 20.A.
9A107, 9A108.c, 9A116 lub 9A119.
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1A002.
Uwaga techniczna:
W pozycji 94110 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.
9A111 | Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych” lub bezzato- | M3A2 | Strumieniowe silniki odrzutowe, naddzwigkowe, strumieniowe silniki odrzutowe,

gowych statkow powietrznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.
oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A011 1 9A118.

pulsacyjne silniki odrzutowe lub ,,silniki o cyklu kombinowanym”, w tym urza-
dzenia do regulacji spalania w silnikach, a takze specjalnie do nich zaprojekto-
wane elementy sktadowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub 19.A.2.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.4.2. ,,silniki o cyklu kombinowanym” sq to silniki wykorzystujgce co
najmniej dwa cykle z nastepujgcych rodzajow silnikow: silnikow turbogazowych
(turboodrzutowych, turbosmiglowych, turbowentylatorowych i turbowatowych),
silnikow strumieniowych, naddzwigkowych silnikow strumieniowych, pulsacyjnych
silnikow odrzutowych, pulsacyjnych silnikow spalania detonacyjnego, silnikow
rakietowych (na ciekle/state materialy pedne i silnikow hybrydowych,).

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

L¥C



VY M30

9A112 | Nastgpujace ,bezzalogowe statki powietrzne” (,UAV”), inne niz okreslone | M19A2 | Kompletne systemy bezzalogowych statkow powietrznych (w tym systemy poci-
w pozycji 9A012: skow manewrujacych, bezpilotowe samoloty-cele i drony zwiadowcze), niewy-
a. ,bezzalogowe statki powietrzne” (,,UAV”) o zasiggu co najmniej 300 km; szczeg6lnione w pozycji 1.A.2., o ,zasiggu” co najmniej 300 km.
b. ,,bezzalogowe statki powietrzne” (,,UAV”), spelniajace wszystkie z ponizszych
kryteriow: MI19A3 | Kompletne systemy bezzatlogowych statkow powietrznych, niewyszczegdlnione
1. spetniajace ktérekolwick z ponizszych kryteriow: w pozycji 1.A.2. lub 19.A.2, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:
a. posiadajgce zdolno$é autonomicznego kontrolowania lotu i prowadzenia a. posiadajgce ktorgkolwiek z nastgpujacych cech:
nawigacji; lub 1. autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji; lub
b. posiadajace zdolno$¢ kontrolowanego lotu poza zasiegiem bezpo$red- 2. m02liW0éé sterovyania lotem poza zasiggiem bezposredniego widzenia
niego widzenia z udziatem operatora; oraz z udzialem czlowieka; oraz
2. spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteridw: b. posiadajace ktérekolwiek z nastgpujacych cech:
a. z systemem/mechanizmem dozowania aerozolu o pojemno$ci powyzej 1. wyposazone w system/mechanizm dozowania aerozolu o pojemnosci
20 1; lub powyzej 20 1; lub
b. zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposob, by zawieraly system/ 2. zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposéb, by zawieraly system/
mechanizm dozowania aerozolu o pojemnosci powyzej 20 L. mechanizm dozowania aerozolu o pojemnosci powyzej 20 L.
Uwagi techniczne: Uwaga: Pozycja 19.4.3. nie obejmuje kontrolg modeli statkow powietrznych
1. Aerozol sklada si¢ z pylu lub cieczy niebedgeych skladnikami paliwa, sprecjalnie zaprojektowanych do celow rekreacyjnych lub do celow zawo-
produktami ubocznymi lub dodatkami, stanowigc czesé ,,fadunku uzytecz- dow.
nego” rozpraszanego do atmosfery. Przykiadowymi aerozolami sq pestycydy Uwagi techniczne:
do opylania roslin oraz suche Srodki chemiczne rozpylane w chmurach 1. Aerozol skiada si¢ z pylu lub cieczy niebedgcych sktadnikami paliwa, produk-
w celu wywolania deszczu. tami ubocznymi lub dodatkami, stanowigc czes¢ |, tadunku uzytecznego”
2. System/mechanizm dozowania aerozolu zawiera wszystkie urzqdzenia rozpraszanego do atmosfery. Przyktadowymi aerozolami sq pestycydy do
(mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne itp.), ktére sq niezbedne do maga- opylania roslin oraz suche srodki chemiczne rozpylane w chmurach w celu
zynowania aerozolu i rozproszenia go w atmosferze. Obejmuje mozliwos¢ wywolania deszczu.
wstrzyknigcia aerozolu do gazéw wydechowych i strumienia zasmiglowego.
9A115 | Nastepujace urzadzenia do wspierania procedury startowe;j: MI12A1 | Aparatura i urzadzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane do manipulacji, stero-
a. aparatura i urzadzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania, wania, uruchamiania i odpalania systemoéw wyszczegolnionych w pozycji 1.A.,
zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach 19.A.1. Tub 19.A.2.
no$nych wyszczegolnionych w pozycji 9A004, rakietach meteorologicznych
wyszczegdlnionych w pozycji 9A104 lub w bezzatogowych statkach powietrz-
nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a;
b. pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania, | M12A2 | Pojazdy zaprojektowane lub zmodyfikowane do transportu, r¢cznego przemiesz-

zaprojektowane lub zmodyfikowane 2z przeznaczeniem do stosowania
w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub
w rakietach meteorologicznych wyszczegolnionych w pozycji 9A104.

czania, sterowania, uruchamiania i odpalania systemow wyszczegolnionych
w pozycji 1.A.
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9A116 | Nastepujace statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi nadajace si¢ do ,,poci- | M2A1b | Nastepujace pojazdy powrotne oraz zaprojektowany lub zmodyfikowany z prze-
skow rakietowych” oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do znaczeniem do nich sprzet nadajacy sie¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nich podzespoty: nych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w nocie ponizej pkt
a. statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi; 2.A.1. w odniesieniu do systemow zaprojektowanych do tadunkow uzytecznych
b. ostony cieptochronne i elementy do nich wykonane z materiatdw ceramicznych nlequqcycb bronig: . . . )
lub ablacyjnych; 1. ostony cieptochronne i cz¢sci sktadowe do nich wykonane z materialow cera-
c. urzadzenia pochlaniajace cieplo i elementy do nich wykonane z lekkich mate- mlcznycb lub abla(?yt]nych;. )
rialéw o wysokiej pojemnosci cieplnej; 2. urzadzenia pochtaniajace cieplo i czgsci sktadowe do nich wykonane z lekkich
d. urzadzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do statkéw kosmicznych materlaiow ° Wysoklej p O]CIII.IIOS.CI ciep h?ej; )
zdolnych do ladowania na ziemi. 3. urzadzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do pojazdow powrotnych.
9A117 | Mechanizmy do tgczenia stopni, mechanizmy do rozlaczania stopni oraz mecha- | M3A4 | Mechanizmy do laczenia stopni, mechanizmy do roztaczania stopni oraz mecha-
nizmy migdzystopniowe, nadajace si¢ do wykorzystania w ,,pociskach rakieto- nizmy miedzystopniowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslonych
wych”. w pozycji 1.A.
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A121. Uwaga: Zob. takze pozycje 11.4.5.
Uwaga techniczna:
mechanizmy do {gczenia i rozlgczania stopni okreslone w pozycji 3.A.4 mogq
zawierac¢ niektore z nastgpujgcych czesci sktadowych:
— pirotechniczne sworznie, nakretki i klamry;
— zamknigcia kulkowe,
— krgzkowe urzqdzenia do ciecia;
— elastyczne tadunki o ksztalcie liniowym.
9A118 | Urzadzenia do regulacji spalania w silnikach, nadajace si¢ do ,,pociskéw rakieto- | M3A2 | Strumieniowe silniki odrzutowe, naddzwigkowe, strumieniowe silniki odrzutowe,

wych” lub bezzatlogowych statkow powietrznych wyszczegolnionych w pozycji
9A012 lub 9A112.a., wymienionych w pozycjach 9A011 lub 9A111.

pulsacyjne silniki odrzutowe lub ,silniki o cyklu kombinowanym”, w tym urza-
dzenia do regulacji spalania w silnikach, a takze specjalnie do nich zaprojekto-
wane elementy skltadowe nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
nych w pozycjach 1.A. lub 19.A.2.

W pozycji 3.4.2. ,,silniki o cyklu kombinowanym” sq to silniki wykorzystujgce co
najmniej dwa cykle z nastepujqcych rodzajow silnikow: silnikow turbogazowych
(turboodrzutowych, turbosmiglowych, turbowentylatorowych i turbowatowych),
silnikow strumieniowych, naddzwiekowych silnikow strumieniowych, pulsacyjnych
silnikow odrzutowych, pulsacyjnych silnikow spalania detonacyjnego, silnikow
rakietowych (na ciekle/state materialy pedne i silnikow hybrydowych).
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9A119 | Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do kompletnych systemow rakietowych | M2Ala | Pojedyncze stopnie rakiet nadajace si¢ do wykorzystania w systemach okreslo-
lub bezzatogowych statkow powietrznych o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz nych w pozycji 1.A;
wymienione w pozycjach 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.
M20Ala | Nastgpujace kompletne podsystemy: a. pojedyncze stopnie rakiet, niewyszczeg6l-
nione w pozycji 2.A.1., nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszcze-
golnionych w pozycji 19.A.
9A120 | Zbiorniki na paliwo ciekle, poza wyszczegdlnionymi w pozycji 9A006, specjalnie | M3AS8 | Zbiorniki na ciekte materiaty pedne specjalnie zaprojektowane dla materiatow
zaprojektowane na paliwa wyszczegélnione w pozycji 1C111 lub ,inne paliwa pednych objetych kontrola w pozycji 4.C. lub innych cieklych materialow
ciekle”, stosowane w systemach rakietowych o fadunku uzytkowym co najmniej pednych stosowanych w systemach okreslonych w pozycji 1.A.1.
500 kg 1 zasiggu co najmniej 300 km.
9A121 | Startowe i migdzystopniowe taczniki elektryczne specjalnie przeznaczone do | MI11A5 | Startowe i migdzystopniowe taczniki elektryczne specjalnie zaprojektowane do

»pociskow rakietowych”, pojazdéw kosmicznych wyszczegolnionych w pozycji
9A004 1lub do rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszczegolnionych
w poz. 9A104.

Lgczniki migdzystopniowe, o ktorych mowa w pozycji 94121, obejmujq rowniez
tqczniki elektryczne zamontowane miedzy ,,pociskiem rakietowym”, pojazdem
kosmicznym lub rakietq meteorologiczng a ich tadunkiem uzytecznym.

systemow wyszczegolnionych w pozycjach 1.A.1. lub 19.A.1.

Uwaga techniczna:

Lqgczniki migdzystopniowe, o ktorych mowa w pozycji 11.4.5., obejmujg rowniez
tgczniki elektryczne zamontowane miedzy systemami wyszczegolnionymi w pozy-
cjach 1.A.1. lub 19.4.1. a ich ,ladunkiem uzytecznym”.

9B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

9B005

Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania,
oprzyrzadowanie (lacznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania
i przetwarzania danych, specjalnie zaprojektowane do stosowania w ktorychkol-
wiek z ponizszych:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B105.
a. tunele aerodynamiczne do predkosci Ma = 1,2 lub wyzszych;

Uwaga: Pozycja 9B005.a nie obejmuje kontrolg tuneli aerodynamicznych
zaprojektowanych do celow edukacyjnych i majgcych ,, wymiar prze-
strzeni pomiarowej” (mierzony w kierunku poprzecznym) o wielkosci
ponizej 250 mm.

M15B2

,Instalacje do testow aerodynamicznych” do predkosci Ma = 0,9 lub wyzszych,
nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegélnionych w pozycji 1.A.
Iub 19.A. lub podsystemach wyszczegélnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Uwaga: Pozycja 15.B.2 nie obejmuje kontrola tuneli aecrodynamicznych przezna-
czonych do osiggania pr¢dkosci nie wyzszych niz Mach 3, majacych
testowy wymiar przestrzeni pomiarowej” w kierunku poprzecznym
o wielkoéci rownej lub mniejszej niz 250 mm.

Uwagi techniczne:
1. , Instalacje do testow aerodynamicznych” obejmujq tunele aerodynamiczne
i rury uderzeniowe do badania przeplywu strumieni powietrza wokot obiektow.
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Uwaga techniczna:
., Wymiar przestrzeni pomiarowej” oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu
lub diluzszy bok prostokqta w najszerszym miejscu przestrzeni pomiarowej.

b. urzadzenia symulujace warunki przeptywu przy predkosciach powyzej Ma = 5,
tacznie z impulsowymi tunelami hiperdzwigkowymi, tunelami plazmowymi,
rurami uderzeniowymi, tunelami uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami
uderzeniowymi na gazy lekkie; lub

c. tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, rézne od urzadzen z sekcjami dwuwy-
miarowymi, umozliwiajace symulacje przeptywow, dla ktorych wartos¢ liczby
Reynoldsa wynosi powyzej 25 x 10°.

2. ,, Wymiar przestrzeni pomiarowej” oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu
lub dluzszy bok prostokgta lub glowng os elipsy w najszerszym miejscu
., przekroju poprzecznego przestrzeni pomiarowej”. ,, Przekroj poprzeczny
przestrzeni pomiarowej” oznacza przekroj prostopadly do kierunku przeplywu
powietrza.

9B006

Sprzet do badan akustycznych wibracji, w ktorym mozna wytwarza¢ ci$nienia
akustyczne na poziomie 160 dB lub wyzsze (przy poziomie odniesienia 20 pPa)
o mocy wyjsciowej 4 kW lub wickszej przy temperaturze w komorze pomiarowe;j
powyzej 1273 K (1000 °C) oraz specjalnie do niego zaprojektowane grzejniki
kwarcowe.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B106.

M15B4b

Komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie wszystkich nastepujacych
warunkow lotu:

1. $rodowiska akustyczne, w ktorych catkowity poziom cisnienia akustycznego
wynosi 140 dB lub wiccej (przy poziomie odniesienia 2 x 107> N/m?) lub
o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej; oraz

2. Posiadajace ktorakolwiek z nastgpujacych cech: a. wysokos¢ 15 km lub wigk-
sza; lub b. temperatury w zakresie od ponizej — 50 °C do powyzej 125 °C.

9B105

»Instalacje do testow aerodynamicznych” do predkosci Ma = 0,9 lub wyzszych,
nadajace si¢ do ,,pociskow rakietowych” oraz ich podzespotow.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B005.

Uwaga: Pozycja 9B105 nie obejmuje kontrolg tuneli aerodynamicznych przezna-
czonych do osiggania predkosci nie wyzszych niz 3 machy, majgcych
, wymiar przestrzeni pomiarowej” (mierzony w kierunku poprzecznym)
o wielkosci rownej lub mniejszej niz 250 mm.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 9B10S5 , instalacje do testow aerodynamicznych” obejmujq tunele
aerodynamiczne i rury uderzeniowe do badania przeplywu strumieni powietrza
wokot obiektow.

2. W pozycji 9B105 ,, wymiar przestrzeni pomiarowej” oznacza Srednice okregu
lub bok kwadratu lub diuzszy bok prostokqta lub glowng os elipsy w najszer-
szym miejscu ,,przekroju przestrzeni pomiarowej”. ,, Przekroj poprzeczny prze-
strzeni pomiarowej” oznacza przekroj prostopadly do kierunku przepltywu
powietrza.

M15B2

HInstalacje do testow aerodynamicznych” do predkosci Ma = 0,9 lub wyzszych,
nadajace si¢ do wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A.
lub 19.A. lub podsystemach wyszczegoélnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.

Uwaga: Pozycja 15.B.2 nie obejmuje kontrolg tuneli aerodynamicznych przezna-
czonych do osiggania predkosci nie wyzszych niz Mach 3, majgcych
., testowy wymiar przestrzeni pomiarowej” w  kierunku poprzecznym
o wielkoSci rownej lub mniejszej niz 250 mm.

Uwagi techniczne:

1., Instalacje do testow aerodynamicznych” obejmujq tunele aerodynamiczne
i rury uderzeniowe do badania przeplywu strumieni powietrza wokot obiektow.

2., Wymiar przestrzeni pomiarowej” oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu
lub diuzszy bok prostokqta lub glowng os elipsy w najszerszym miejscu ,, prze-
kroju poprzecznego przestrzeni pomiarowej”. ,, Przekroj poprzeczny prze-
strzeni pomiarowej” oznacza przekroj prostopadly do kierunku przeplywu
powietrza.
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3. W pozycji 9D105 ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkow powietrznych o zasiggu przekraczajgcym
300 km.

9B106

Nastepujace komory klimatyczne i komory bezechowe:

a. komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie wszystkich nastgpujacych
warunkow lotu:

1. spetniajacych ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. warunkow na wysokosciach réwnych lub wigkszych niz 15 km; lub

b. temperatury w zakresie od ponizej 223 K (-50 °C) do powyzej 398 K (+
125 °C); oraz

2. wyposazone we wstrzgsarke lub inny sprzet do badan wibracji lub ,,zapro-
jektowane lub zmodyfikowane” z mysla o wyposazeniu we wstrzasarke lub
taki sprzet w celu generowania srodowiska wibracyjnego o $redniej wartosci
kwadratowej (RMS) na poziomie rownym lub wyzszym od 10 g przy pomia-
rach na ,,nagim stole”, o czestotliwosci migdzy 20 Hz a 2 kHz i generujacego
sity rowne 5 kN lub wigksze;

Uwagi techniczne:

1. Pozycja 9B106.a.2 okresla uklady zdolne generowaé srodowisko wibra-
cyjne poprzez pojedynczq fale (np. fale sinusoidalng) oraz ukiady zdolne
generowac  szerokopasmowe wibracje nieuporzqdkowane (tj. widmo
mocy).

2. W pozycji 9B106.a.2 , zaprojektowane lub zmodyfikowane” oznacza, ze
komora klimatyczna zapewnia odpowiednie interfejsy (np. uszczelnienia),
by zostaé wyposazona we wstrzgsarke lub inny sprzet do badan wibracji
wyszczegolniony w pozycji 2B116.

3. W pozycji 9B106.a.2. pojecie , nagi stol” oznacza plaski stél lub
powierzchnie, bez osprzetu i wyposazenia.

b. komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie nastepujacych warunkow lotu:

M15B4

Nastgpujace komory klimatyczne, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsystemach wyszczegolnio-
nych w pozycji 2.A. lub 20.A.:

a. komory klimatyczne spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. umozliwiajace symulowanie wszystkich nastgpujacych warunkéw lotu:
a. wysoko$¢ 15 km lub wigksza; lub

b. przedzial warto$ci temperatur od ponizej — 50 °C do powyzej 125 °C;
oraz

2. wyposazone we wstrzasarke lub inny sprzet do badan wibracji lub zapro-
jektowane lub zmodyfikowane tak, aby byly wyposazone we wstrzasarke
lub inny sprzet do badan wibracji umozliwiajacy generowanie srodowiska
wibracyjnego na poziomie roéwnym lub wyzszym od 10 g (warto$¢ $rednia
kwadratowa) przy pomiarach na ,nagim stole”, o czgstotliwosci miedzy
20 Hz a 2 kHz i generujace sity rowne 5 kN lub wigksze;

Uwagi techniczne:

1. Pozycja 15.B.4.a.2. okresla systemy zdolne generowac srodowisko
wibracyjne poprzez pojedynczq fale (np. fale sinusoidalng) oraz systemy
zdolne generowac szerokopasmowe wibracje nieuporzqgdkowane (1j.
widmo mocy).

2. W pozycji 15.B.4.a.2. zaprojektowane lub zmodyfikowane oznacza, ze
komora klimatyczna zapewnia odpowiednie interfejsy (np. uszczelnie-
nia), by zosta¢ wyposazona we wstrzqsarke lub inny sprzet do badan
wibracji wyszczegolniony w tej pozycji.

b. Komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie wszystkich nast¢pujacych
warunkow lotu:

1. $rodowiska akustyczne, w ktorych catkowity poziom ci$nienia akustycznego
wynosi 140 dB lub wigcej (przy poziomie odniesienia 2 x 107> N/m?) lub
0 mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej; oraz

L10T 1081 — T1d — L9T0¥TI0T0

€00°C20

(44



VY M30

1. warunkow akustycznych, w ktorych catkowity poziom cisnienia akustycznego
wynosi 140 dB lub wigcej (przy poziomie odniesienia 20 pPa) lub o mocy
wyjsciowej 4 kW lub wigkszej; oraz

2. warunkéw na wysokosciach rownych lub wigkszych niz 15 km; lub

3. temperatury w zakresie od ponizej 223 K (— 50 °C) do powyzej 398 K (+
125 °C).

2. posiadajace ktorakolwiek z nastepujacych cech:
a. wysokos$¢ 15 km lub wigksza; lub

b. przedzial wartosci temperatur ponizej — 50 °C do powyzej 125 °C

9B115 | Specjalne ,,urzadzenia produkcyjne” do systemow, podsystemow i podzespotow | M2B2 | ,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslo-
wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 do nych w pozycji 2.A.
9A109. 9A111, 9A116 do 9A120.
M3B2 | ,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane dla sprzgtu lub materiatow
okreslonych w pozycjach 3.A.1., 3.A.2,, 3.A3., 3.A4., 3.A5, 3.A6., 3.A8,
3.A.9.,3.A.10. lub 3.C.
M20B2 | ,,Urzadzenia produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemoéw okreslo-
nych w pozycji 20.A.
9B116 | ,Instalacje produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do kosmicznych pojazdow | MIB1 | ,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do systemoéw okreslonych
nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub systemow, podsystemow w pozycji 1.A.
i elementdéw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101,
9A102, 9A104 do 9A109, 9A111 lub 9A116 do 9A120 lub ,,pociskow rakieto-
wych”. M2B1 | ,,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslonych
w pozycji 2.A.
Uwaga techniczna:
M3B1 |[,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane dla sprzetu lub materiatow
W pozycji 9B116 , pocisk rakietowy™ oznacza kompletne systemy rakietowe okreslonych w pozycjach 3.A.1., 3.A.2., 3.A3., 3.A4., 3.A5., 3.A6., 3.A8.,
i systemy bezzatogowych statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km. 3.A.9., 3.A.10. lub 3.C.
MI19BI1 | ,,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do systemow wyszczegdlnio-
nych w pozycji 19.A.1 lub 19.A.2.
M20BI1 | ,,Obiekty produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslonych

w pozycji 20.A.
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9B117

Stoiska do prob i stoiska badawcze do rakiet na paliwo stale lub ciekte lub do
silnikow rakietowych, majace jedng z nast¢pujacych cech:

a. mozliwo$¢ prowadzenia badan przy wielkosciach ciggu powyzej 68 kN; lub

b. mozliwos$¢ rownoczesnego pomiaru sktadowych ciggu wzdtuz trzech osi.

M15B3

Stoty/stanowiska badawcze, nadajace si¢ do wykorzystania w systemach
wyszczegolnionych w  pozycji 1.A., 19.A.1 lub 19.A.2, lub podsystemach
wyszczegolnionych w pozycji 2.A. lub 20.A., ktére umozliwiaja badania rakiet
lub silnikow na paliwo state lub ciekle, o ciggu wyzszym niz 68 kN, lub oferuja
mozliwo$¢ rownoczesnego pomiaru sktadowych ciagu wzdtuz trzech osi.

9C Materialy

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

9C108

Materiaty do ,.izolacji” luzem i ,,wyktadziny wewngtrzne”, poza wyszczegolnio-
nymi w pozycji 9A008, do oston silnikow rakietowych, ktére mozna wykorzystac¢
w ,,pociskach rakietowych” lub ktére specjalnie zaprojektowano do ,,pociskow
rakietowych”.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9C108 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.

M3C1

M3C2

,»Wykladzina wewnetrzna” nadajaca si¢ do wykorzystania do oston do silnikéw
rakietowych w podsystemach okre$lonych w pozycji 2.A.l.c.l. lub specjalnie
zaprojektowana do podsystemow okreslonych w pozycji 20.A.1.b.1.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.C.1. ,wykladzina wewnetrzna” nadajgca sie na warstwe posredniq
pomiedzy stalym materialem pednym a obudowg lub warstwq izolacyjng jest
zazwyczaj plynng polimerowq zawiesing materiatu ogniotrwatego Ilub izolacyyj-
nego, np. wypeltniony weglem polibutadien z tancuchami zakonczonymi grupami
hydroksylowymi (HTPB) lub inny polimer z dodatkiem srodkow utrwalajgcych,
rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnetrznej powierzchni ostony.

Materiaty do ,,izolacji” luzem nadajace si¢ do wykorzystania do oston do
silnikow rakietowych w podsystemach okreslonych w pozycji 2.A.l.c.l. lub
specjalnie zaprojektowane do podsystemow okreslonych w pozycji 20.A.1.b.1.

Uwaga techniczna:

W pozycji 3.C.2. ,izolacja” przeznaczona do stosowania do czesci skiadowych
silnika rakietowego, tj. ostony, wlotow dyszy, zamknieé oston, obejmuje utrwalone
lub potutrwalone maty kauczukowe zawierajgce material ogniotrwaly lub izola-
cyjny. Mozna jq rowniez stosowaé na klatki lub klapy odprezajgce okreslone
w pozycji 3.4.3.
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9CI110

Maty z wldkien, impregnowane zywicami, i materialy z widkien powlekanych
metalem do tych mat, do produkcji struktur kompozytowych, laminatéw i wyrobow
wyszczegolnionych w poz. 9A110, wytwarzane zarowno na matrycach organicz-
nych, jak i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia wioknami lub materiatami
wiokienkowymi, majace ,,wytrzymalo$¢ wilasciwa na rozcigganie” wigksza niz
7,62 x 10* m i ,modut wilasciwy” wigkszy niz 3,18 x 10° m.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1C010 I 1C210.

Uwaga: Jedynymi matami z widkien impregnowanych zywicami, ktorych dotyczy
pozycjia 9CI110, sq te, w ktorych zastosowano Zywice o temperaturze
zeszklenia (T, ) po utwardzeniu przekraczajgcej 418 K (145 °C), jak okre-
slono w ASTM D4065 lub jej odpowiedniku.

Mo6C1

Prepregi z wiokien impregnowanych zywicami i preformy z widkien powleka-
nych metalem, do towaréw okreslonych w pozycji 6.A.1., wytwarzane zardOwno
na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia
wiokniste lub wiokienkowe o wytrzymatosci wilasciwej na rozciaganie wickszej
niz 7,62 x 10* m i module wiasciwym wickszym niz 3,18 x 106 m.

Uwaga: Jedyne prepregi z widkien impregnowanych zywicami wyszczegolnione
w pozycji 6.C.1. to te, w ktorych zastosowano zywice o temperaturze
zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczajqcej 145 °C, jak okreslono
w ASTM D4065 lub w krajowych odpowiednikach.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 6.C.1. ,,Wytrzymalos¢ wilasciwa na rozcigganie” oznacza wytrzy-
matos¢ na rozcigganie w N/m’ podzielong przez ciezar wlasciwy w N/m’,
mierzong w temperaturze (296+ 2) K ((23+ 2) °C) i przy wilgotnosci
wzglednej (50 = 5) %.

2. W pozycji 6.C.1. ,,Modul wltasciwy” oznacza modul Younga w N/m2 podzie-
lony przez cigzar wlasciwy w N/m®, mierzony w temperaturze (296+ 2) K
((23+ 2) °C) i przy wilgotnosci wzglednej (50 5) %.

9D Oprogramowanie

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zatacznik dotyczacy sprzgtu, oprogramowania

i technologii

9D001 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju” | M3D3 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ,,rozwoju”
sprzetu lub ,technologii”, wymienionych w 9A001 do 9A119, 9B lub 9E003. sprzetu okreslonego w pozycjach 3.A.2., 3.A.3. lub 3.A4.

9D002 | ,,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,produkcji” | M2D2 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
urzadzen objetych kontrola wedtug pozycji 9A001 do 9A119 lub 9B. nia” silnikow rakietowych okreslonych w pozycji 2.A.1.c.

9D004 | Nastepujace inne ,,oprogramowanie’: MI19D1 | ,,Oprogramowanie”, ktore koordynuje funkcje wigcej niz jednego podsystemu,

a. ,,oprogramowanie” uwzgledniajace sktadowe sit lepkosci w dwoch lub trzech
wymiarach, zweryfikowane na podstawie badan w tunelach aerodynamicznych
lub badan w locie, niezb¢dne do szczegétowego modelowania przeptywu
w silnikach;

specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 19.A.1. lub 19.A.2.
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b. ,,oprogramowanie” do badania turbogazowych silnikoéw lotniczych, zespotow
lub elementow do nich, specjalnie zaprojektowane do zbierania, redukcji
i analizy danych w czasie rzeczywistym i zdolne do sterowania ze sprz¢zeniem
zwrotnym, lacznie z dynamiczng regulacja elementéw lub warunkéw badan
W czasie trwania testow;

c. ,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do sterowania ukierunkowanym
krzepnigciem lub wytwarzaniem pojedynczych krysztalow w urzadzeniach
wyszczegolnionych w pozycji 9B001.a. lub 9B001.c.;

d. nieuzywane;

e. ,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi
obiektow wyszczegolnionych w pozycji 9A012;

f. ,,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do projektowania wewnetrznych
kanatow chlodzacych topatek wirujacych, topatek kierowniczych i ,bandazy”
turbogazowych silnikow lotniczych;

g. ,,oprogramowanie” spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do przewidywania warunkéw aerotermodynamicz-
nych, aeromechanicznych oraz warunkow spalania w turbogazowych silni-
kach lotniczych; oraz

2. umozliwiajace teoretyczne prognozy modelowania warunkoéw aerotermody-
namicznych, aeromechanicznych oraz warunkoéw spalania, ktore zostaty
potwierdzone przez rzeczywiste dane z osiagow (eksperymentalne lub
produkcyjne) turbogazowego silnika lotniczego.

9D101

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,,uzytkowania” wyrobéw wymie-
nionych w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub 9B117.

MI1D1

M2D1

M3Dl1

MI12Dl1

M15D1

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” lub ,,obiektow produkcyjnych” okreslonych w pozycji 1.B.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” ,,obiektow produkcyjnych” okreslonych w pozycji 2.B.1.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” ,,obiektow produkcyjnych” okreslonych w pozycji 3.B.1 lub 3.B.3.

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” sprz¢tu wymienionego w pozycji 12.A.1.

»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celéw
,uzytkowania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji 15.B., nadajace si¢ do
wykorzystania w systemach wyszczegdlnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub
19.A.2. lub podsystemach wyszczegolnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.
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M20D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby
systemow okreslonych w pozycji 20.B.1.
9D103 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub | M16D1 | ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub
integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegolnionych integrowania konstrukcyjnego systemow wyszczegdlnionych w pozycji 1.A. lub
w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji podsysteméw wyszczegolnionych w pozycji 2.A lub 20.A.
9A104, lub ,,pociskow” lub podsysteméw wymienionych w pozycjach 9A005,
9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 lub 9A119. . .
Uwaga techniczna:
Modelowanie obejmuje w szczegolnosci analize¢ aerodynamiczng i termodyna-
Uwaga: ,, Oprogramowanie” wyszczegolnione w pozycji 9D103 podlega kontroli, miczng danych systeméw.
jesli jest specjalnie zaprojektowane do sprzetu wymienionego w pozycji
4A4102.
9D104 | ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa- | M2D2 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowa-
nia” towarow wyspecyfikowanych w pozycjach 9A001, 9A005, 9A006.d, | M2D4 nia” silnikow rakietowych okreslonych w pozycji 2.A.1.c.
9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, M3D2 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obstugi lub
9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 N2DS utrzymania sprzetu okreslonego w pozycii 2.A.1.b.3.
lub 9A118. M20D2 ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow

,uzytkowania” sprzetu okreslonego w pozycjach 3.A.1., 3.A.2., 3.A4., 3.A5,,
3.A.6. lub 3.A9.

Uwagi:

1. ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow
, uzytkowania” silnikow okreslonych w pozycji 3.A.1. moze byé wywozone
Jako czes¢ zalogowych statkow powietrznych lub jako ich ,,oprogramowanie”
zamienne.

2. ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow
,, uzytkowania” zespolow do sterowania przeptywem materiatow pednych okre-
Slonych w pozycji 3.A.5. moze by¢ wywozone jako czes¢ satelitow lub jako ich
,,oprogramowanie”’ zamienne.
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,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obshugi
lub utrzymania podsystemow okreslonych w pozycji 2.A.1.e.
,,Oprogramowanie” niewyszczegolnione w pozycji 2.D.2., specjalnie zaprojek-
towane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowania” silnikow rakietowych wyszcze-
golnionych w pozycji 20.A.1.b.

9D105

,,Oprogramowanie”, ktore koordynuje funkcje wigcej niz jednego podsystemu, inne
niz okreslone w pozycji 9D003.e., specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do ,,uzytkowania” w pojazdach kosmicznych okreslonych w pozycji 9A004 lub
rakietach meteorologicznych okreslonych w 9A104 lub w ,,pociskach”.

Uwaga techniczna:
W pozycji 9DI105 , pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe
i systemy bezzatogowych statkéw powietrznych o zasiegu przekraczajqgcym 300 km.

M1D2

M19D1

,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do koordyno-
wania funkcji wigcej niz jednego podsystemu w systemach wyszczegolnionych
w pozycji 1.A.

,,Oprogramowanie”, ktore koordynuje funkcje wigeej niz jednego podsystemu,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,uzytkowania” w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 19.A.1. lub 19.A.2.

9E Technologia

Odpowiednie systemy, urzadzenia i czgsci sktadowe okre§lone w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajacym wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa

i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (M.TCR): zalacznik dotyczacy sprzetu, oprogramowania

i technologii

9E001 | ,,Technologie” wedlug uwagi ogolnej do technologii do ,,rozwoju” urzadzen M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-

nych” lub ,,pomocy technicznej”.
9E002 | ,,Technologie” wedlug uwagi ogoélnej do technologii do ,,produkcji” urzadzen M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
materiaty, zob. pozycja 1E002.f. ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-

nych” lub ,,pomocy technicznej”.
9E101 | a. ,,Technologie”, zgodne z uwaga ogdlna do technologii, stuzace do ,;rozwoju” M Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezb¢dny do ,rozwoju”, ,,produkcji” lub

wyrobow wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102, 9A104 do 9Alll,
9A112.a. lub 9A115 do 9AI121.

b. ,,Technologie” wedtug uwagi ogoélnej do technologii do ,,produkcji” ,,UAV”
wyszczegolnionych w pozycji 9A012 lub wyrobéow wymienionych w pozycjach
9A101, 9A102, 9A104 do 9A111, 9A112.a. lub 9A115 do 9A121.

,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy techniczne;j”.
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Vv M24

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b. ,,UAV” oznacza systemy bezzalogowych statkéw powietrz-
nych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.

9E102

I

,» Technologie”, zgodne z uwaga ogoélna do technologii, stuzace do ,,uzytkowania’
kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004, wyrobow
wymienionych w pozycjach 9A005 do 9AO011, ,,UAV” wyszczegdlnionych
w pozycji 9A012 lub wyrobow wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102,
9A104 do 9A111, 9A112.a., 9A115 do 9A121, 9B105, 9B106, 9BI115, 9BI116,
9B117, 9D101 lub 9D103.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E102 ,,UAV” oznacza systemy bezzalogowych statkéw powietrznych
o zasiggu przekraczajgcym 300 km.

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezbgdny do ,;rozwoju”, ,,produkcji” lub
,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postac¢ ,,danych technologicz-
nych” lub ,,pomocy techniczne;j”.
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ZALACZNIK VIIA

Oprogramowanie, o ktorym mowa w art. 10d

1. Oprogramowanie do planowania zasobéw przedsiebiorstwa zaprojektowane
specjalnie do zastosowania w sektorze jadrowym i wojskowym

Nota wyjasniajaca: Oprogramowanie do planowania zasobow przedsigbiorstwa
to oprogramowanie wykorzystywane do rachunkowosci
finansowej, rachunkowosci zarzadczej, zasobow ludzkich,
produkcji, zarzadzania fancuchem dostaw, zarzadzania
projektami, zarzadzania kontaktami z klientami, ushug zwia-
zanych z danymi lub kontroli dostgpu.
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ZALACZNIK VIIB

Grafit oraz surowe, przetworzone cze$ciowo wykonczone metale, o ktérych
mowa w art. 15a

Kody HS i opisy

1. Grafit surowy lub w postaci potfabrykatu

2504 Grafit naturalny

3801 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub poétkoloidalny; preparaty na bazie grafitu
lub pozostatych odmian wegla, w postaci past, blokow, ptyt lub pozostatych
potproduktow

2. Odporna na korozje wysokiej jakosci stal (zawarto$§¢ chromu > 12 %)
w postaci blach, ptyt, rur lub pretow

ex 72 19 Wyroby walcowane ptlaskie ze stali nierdzewnej, o szerokosci 600 mm lub
wigkszej

ex 72 20 Wyroby walcowane ptaskie ze stali nierdzewnej, o szerokos$ci mniejszej niz
600 mm

ex 72 21 Sztaby i prety ze stali nierdzewnej, walcowane na goraco, w nieregularnych
kregach

ex 72 22 Pozostate sztaby i prety, ze stali nierdzewnej; katowniki, ksztattowniki i profile

ze stali nierdzewnej

ex 72 25 Wyroby walcowane plaskie z pozostalej stali stopowej, o szerokosci 600 mm
lub wigkszej

ex 72 26 Wyroby walcowane plaskie z pozostatej stali stopowej, o szerokosci mniejszej
niz 600 mm

ex 72 27 Sztaby i prety, z pozostatej stali stopowej, walcowane na gorgco, w nieregu-
larnych kregach

ex 72 28 Pozostate sztaby i prety, z pozostatej stali stopowej; katowniki, ksztattowniki
i profile, z pozostatej stali stopowej; sztaby i prety drazone ze stali stopowej
lub niestopowej, nadajace si¢ do celow wiertniczych

ex 73 04 Rury, przewody rurowe i profile drazone, bez szwu, zelazne (inne niz zeliwne)
lub ze stali

ex 73 05 Pozostale rury i przewody rurowe (na przyktad spawane, zgrzewane, nitowane
lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w ksztalcie kota, ktorych
zewngtrzna $rednica przekracza 406,4 mm, z zeliwa lub stali

ex 73 06 Pozostate rury, przewody rurowe i profile drazone, z zeliwa lub stali (na
przyktad z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie
zamykane)

ex 73 07 Laczniki rur lub przewodoéw rurowych (na przyktad ztaczki nakretne, kolanka,

tuleje), z zeliwa lub stali

3. Aluminium i stopy w postaci blach, plyt, rur lub pretow

ex 76 04 Sztaby, prety i ksztaltowniki, z aluminium

ex 7604 10 10 [ — Z aluminium niestopowego

— — Sztaby i prety

ex 7604 29 10 | — Ze stopow aluminium
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— — Ksztaltowniki drazone

— — — Sztaby i prety

7606 Blachy grube, cienkie oraz tasma, o grubosci przekraczajacej 0,2 mm, z alumi-
nium

7608 Rury i przewody rurowe, z aluminium

7609 Laczniki rur lub przewoddéw rurowych (na przyktad ztaczki nakretne, kolanka,

tuleje), z aluminium

4. Tytan i stopy w postaci blach, plyt, rur lub pretow

ex 8108 90 Tytan i artykuly z tytanu, wlaczajac odpady i ztom
— Pozostate
5. Nikiel i stopy w postaci blach, ptyt, rur lub pretow
ex 75 05 Sztaby, prety, ksztattowniki i druty, z niklu
ex 7505 11 Sztaby 1 prety
ex 7505 12
7506 Blachy grube, cienkie, tasma i folia, z niklu
ex 75 07 Rury i przewody rurowe oraz taczniki rur lub przewodéow rurowych (na przy-
ktad ztaczki nakretne, kolanka, tuleje), z niklu
7507 11 — Rury i przewody rurowe
— — Z niklu niestopowego
7507 12 — Rury i przewody rurowe
— — Ze stopow niklu
7507 20 — Laczniki rur lub przewodoéw rurowych

Nota wyjasniajgca: Do stopow metalu w pkt 2, 3, 4 i 5 zalicza si¢ takie, ktore
zawieraja wyzszy procent wagowy danego metalu niz jakiegokolwiek innego
pierwiastka.
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ZALACZNIK VIII

Wykaz oséb i podmiotéw, o ktéorych mowa w art. 23 ust. 1

A. Osoby i podmioty zaangazowane w dziatania jadrowe lub zwigzane z rakie-
tami balistycznymi

Osoby fizyczne
1) Fereidoun Abbasi-Davani. Inne informacje: wyzszy rangg pracownik
naukowy Ministerstwa Obrony i Logistyki Sit Zbrojnych (MODAFL),
zwigzany z Institute of Applied Physics (Instytutem Fizyki Stosowanej).
Scisle wspolpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

VM25

3

~

Ali Akbar Ahmadian. Tytul: wiceadmirat. Pelniona funkcja: szef wspol-
nego sztabu irafiskiego »C1 Korpusu Straznikow Rewolucji Iranskiej <
(IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
VM25

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pelniona funkcja: szef Departamentu
Finansowego i Budzetowego w Aerospace Industries Organisation (Orga-
nizacji Przemystu Lotniczego) — AIO. Inne informacje: zaangazowany
w iranski program budowy pociskéw balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

VM25

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pelniona funkcja: szef Aerospace Industries
Organisation (Organizacji Przemystu Lotniczego) — AIO. Inne informa-
cje: zaangazowany w iranski program budowy pociskow balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Pelniona funkcja: prezes i dyrektor zarzadzajacy
Bank Sepah.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Tytut: dr. Inne informacje: szef Defence Industries
Training and Research Institute (Instytutu Szkoleniowo-Badawczego
Sektora Obrony).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Petiona funkcja: szef Departamentu Handlu
i Spraw Zagranicznych Aerospace Industries Organisation (Organizacji
Przemystu Lotniczego) — AIO. Inne informacje: zaangazowany w iranski
program budowy pociskow balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Inne informacje: wyzszy ranga
pracownik naukowy MODAFL i byly szef Physics Research Centre
(Centrum Badan w dziedzinie Fizyki) — PHRC.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Tytul: general brygady. Peliona funkcja: dowoddca
oddzialow oporu Bassij.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
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17) Mohsen Hojati. Petniona funkcja: szef Fajr Industrial Group.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pelniona funkcja: szef Shahid Bagheri
Industrial Group (SBIG).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

22) Naser Maleki. Pelniona funkcja: szef Shahid Hemmat Industrial Group
(SHIG). Inne informacje: Naser Maleki jest rowniez urzednikiem
MODAFL nadzorujagcym pracg nad programem pociskow balistycznych
Shahab-3. Shahab-3 to znajdujacy si¢ obecnie w uzyciu iranski pocisk
balistyczny dalekiego zasiegu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

VM25

26) Mohammad Reza Naqdi. Tytul: generat brygady. Inne informacje: byty
zastepca szefa sztabu generalnego logistyki sit zbrojnych i badan prze-
mystowych/szef panstwowego dowoddztwa antyprzemytniczego (Deputy
Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial
Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters) zaangazowany
w wysitki zmierzajace do obejscia sankcji natozonych na mocy rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006) oraz 1747 (2007).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

VM25

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytul: generat broni. Pelniona funkcja:
rektor Malek Ashtar University of Defence Technology (Wyzszej Szkoty
Technologii Obronnych im. Maleka Asztara). Inne informacje: wydziat
chemiczny Wyzszej Szkoty Technologii Obronnych im. Maleka Asztara
jest zwigzany z MODALF i przeprowadzat doswiadczenia z berylem.
Zaangazowany w realizacje¢ iranskiego programu jadrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

VM25

33) Morteza Rezaie. Tytul: general brygady. Pelniona funkcja: zastgpca
dowoddcy P C1 Korpusu Straznikow Rewolucji Iranskiej € (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

34

pa

Morteza Safari. Tytul: wiceadmiral. Pelniona funkcja: dowddca mary-
narki wojennej P C1 Korpusu Straznikow Rewolucji Iranskiej <
(IRGO).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Tytul: general dywizji. Petniona funkcja: dowodca,
» C1 Korpus Straznikow Rewolucji Iranskiej € (IRGC) (Pasdaran).
Inne informacje: zaangazowany w iranski program jadrowy i program

budowy pociskéw balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
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VM25

37) Hosein Salimi. Tytul: general. Pelniona funkcja: dowddca sit powietrz-
nych, »C1 Korpus Straznikow Rewolucji Iranskiej € (IRGC) (Pasda-
ran). Inne informacje: zaangazowany w iranski program budowy poci-
skow balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Tytul: generat brygady. Petniona funkcja: dowddca sit
Qods.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

VM25

40) Mohammad Reza Zahedi. Tytul: generatl brygady. Pelniona funkcja:
dowodca sit ladowych »C1 Korpusu Straznikéw Rewolucji Irafiskiej <«
IRGC.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

41

~

General Zolqadr. Pelniona funkcja: zastgpca ministra spraw wewngtrz-
nych ds. =zagadnien zwigzanych =z  bezpieczenstwem, oficer
» C1 Korpusu Straznikow Rewolucji Iranskiej € (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
42) Azim Aghajani (pisane rowniez: Adhajani). Pelniona funkcja: Cztonek
IRGC Qods Force, dzialajacy pod zwierzchnictwem dowodcy Qods

Force generata dywizji Qasema Soleimaniego, ktory zostal umieszczony
w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczenstwa ONZ 1747 (2007).

Inne informacje: ufatwial naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zaka-
zujacego wywozu broni i materiatdow pokrewnych z Iranu.

Dodatkowe informacje: obywatelstwo: iranskie. Numer paszportu:
6620505, 9003213

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Pelniona funk-
cja: Cztonek IRGC Qods Force, dzialajacy pod zwierzchnictwem
dowoddcy Qods Force generata dywizji Qasema Soleimaniego, ktory
zostal umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczenstwa
ONZ 1747 (2007).

Inne informacje: ufatwial naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zaka-
zujacego wywozu broni i materialdow pokrewnych z Iranu.

Dodatkowe informacje: obywatelstwo: iranskie: Data urodzenia: 1967 r.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

Podmioty

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias: BK Co.). Inne informacje: uczestniczy
w produkcji elementéw wirdwek.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.
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2) Amin Industrial Complex (kompleks przemystowy Amin): kompleks
przemystowy Amin poszukiwal czujnikow temperatury, ktére moga
by¢ stosowane w badaniach jadrowych i fabrykach. Kompleks przemy-
stowy Amin jest wlasno$cia Defense Industries Organization (Organizacji
Przemystu Obronnego), ktéra wiaczono do wykazu na mocy rezolucji nr
1737 (2006), lub jest przez nig kontrolowany, lub dziata w jej imieniu.

Adres: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate,
Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj
Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Zwane takze jako: Amin Industrial Compound i Amin Industrial
Company.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (grupa przemystowa ds.
amunicji i metalurgii) alias: a) AMIG; b) Ammunition Industries Group
(grupa przemystowa ds. amunicji). Inne informacje: AMIG sprawuje
kontrol¢ nad 7th of Tir; b) AMIG jest wiasnoscia Defence Industries
Organisation (Organizacji Przemystu Obronnego) — DIO i jest przez
nig kontrolowany.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group (grupa przemystowa ds. amunicji): grupa
przemystowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje rézne rodzaje
broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny duzego i $redniego kalibru,
oraz zajmuje si¢ zwigzanymi z nimi technologiami. AIG uzyskuje wigk-
szo$¢ zamdOwien za posrednictwem Hadid Industries Complex.

Adres: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran
Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010).

VM25

VM28

7) Spotki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Inne informacje: a) podmiot
podlegly spotkom Saccal System; b) spotka ta usitowata naby¢ towary
wrazliwe przeznaczone dla podmiotu wskazanego w rezolucji nr 1737
(20006).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (grupa przemystowa ds. pociskéw samo-
sterujacych), alias Naval Defence Missile Industry Group (grupa przemy-
stowa ds. okretowych pociskow rakietowych).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

9

~

Defence Industries Organisation (Organizacja Przemystu Obronnego,
DIO). Inne informacje: a) podmiot nadrz¢dny kontrolowany przez Minis-
terstwo Obrony i Logistyki Sit Zbrojnych (Ministry of Defense and
Armed Forces Logistics, MODAFL). Pewne podmioty podlegte DIO
byly zaangazowane w program produkcji elementéw do wirdwek oraz
w program budowy pociskow balistycznych; b) zaangazowana w program
jadrowy Iranu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
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10) Defense Technology and Science Research Center (Centrum Badawcze
ds. Technologii Obronnej): Centrum (DTSRC) jest wlasnoscig iranskiego
Ministerstwa Obrony i Logistyki Sit Zbrojnych (MODAFL), jest przez
nie kontrolowane lub dziala w jego imieniu; MODAFL nadzoruje iran-
skie badania i rozwoj, produkcjg, obstuge techniczna, eksport i zamo-
wienia w dziedzinie obronnosci.

Adres: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010).

11

~

Doostan International Company (mig¢dzynarodowa spotka Doostan):
Spotka (DICO) dostarcza czgéci potrzebne do iranskiego programu
budowy pociskéw balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

12

~

Electro Sanam Company, alias: a) E. S. Co.; b) E. X. Co.. Inne informa-
cje: firma-przykrywka AIO, zaangazowana w program budowy pociskow
balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

VM25

14

~

Ettehad Technical Group (grupa technologiczna Ettehad). Inne informa-
cje: Firma-przykrywka AIO, zaangazowana w program budowy poci-
skow balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group (grupa przemystowa Fajr). Inne informacje: a)
podmiot wczeséniej znany jako Instrumentation Factory Plant; b) podmiot
podlegly AIO; c) zaangazowany w iranski program budowy pociskow
balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

16

~

Farasakht Industries: Farasakht Industries jest wiasno$cia Iran Aircraft
Manufacturing Company, jest przez nig kontrolowana lub dziata w jej
imieniu, AMC z kolei jest wlasnoscia MODAFL lub jest przez nie
kontrolowana.

Adres: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway,
Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

17

~

Farayand Technique. Inne informacje: a) zaangazowana w program
jadrowy Iranu (program dotyczacy wirowek); b) wskazywana w sprawoz-
daniach Miedzynarodowej Agencji Energii Atomowe;j.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

VM25
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vB
19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (Przemystowe Fabryki
Maszyn Precyzyjnych), znane takze jako Instrumentation Factories Plant
(Zaktady Oprzyrzadowania). Inne informacje: wykorzystywana przez
AIO w niektorych probach zakupow.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.
V M25
vB
21) Joza Industrial Co. Inne informacje: firma-przykrywka AIO, zaangazo-
wana w program budowy pociskow balistycznych.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.
22) Kala-Electric (alias: Kalaye Electric). Inne informacje: a) dostawca dla
PFEP — Natanz; b) zaangazowana w program jadrowy Iranu.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
V M25
vB
24) Kaveh Cutting Tools Company: podmiot bedacy wlasnoscia DIO,
kontrolowany przez niego lub dziatajacy w jego imieniu.
Adres: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km
4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-
549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;
Mogan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
VYV M25
vB
26) Khorasan Metallurgy Industries (Chorasanskie Zaktady Przemystu Meta-

lurgicznego). Inne informacje: a) podmiot zalezny Ammunition Industries
Group (grupy przemystowej ds. amunicji i metalurgii) (AMIG) podlega-
jacej DIO; b) uczestniczy w produkcji elementow wirdwek.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: podlega Shahid Ahmad Kazemi Industries Group
(formalnie Air Defense Missile Industries Group) iranskiej Organizacji
Przemystu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation — AIO). AIO
kontroluje dziaty Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) i Shahid
Bakeri Industrial Group (SBIG) zajmujace si¢ pociskami rakietowymi;
obie te grupy zostaly umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737
(20006).

Adres: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

28

z

Malek Ashtar University (Wyzsza Szkola im. Maleka Asztara): Podlega
DTRSC w ramach MODAFL. Obejmuje rowniez grupy badawcze, ktore
podlegaty wczesniej Physics Research Center (Centrum Badan w dzie-
dzinie Fizyki, PHRC). Inspektorzy MAEA nie otrzymali pozwolenia na
przestuchanie pracownikéw i wglad w dokumenty znajdujace si¢ pod
kontrola tej organizacji, co miato rozstrzygnac¢ sporne kwestie dotyczace
ewentualnego wojskowego wymiaru iranskiego programu jadrowego.

Adres: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).
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VYV M25

VY M25

VM25

VM25

VM25

30) Ministry of Defense Logistics Export (Ministerstwo Obrony, logistyka
eksportu): MODLEX sprzedaje brofi produkcji iranskiej odbiorcom na
calym $wiecie z naruszeniem postanowien rezolucji nr 1747 (2007),
zakazujacej Iranowi sprzedawania broni lub materialow z nig zwigza-
nych.

Adres: P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; znajduje si¢ po zachodniej
stronie Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M)
jest wilasnoscia SHIG lub jest przez niego kontrolowany, lub dziata
W jego imieniu.

Adres: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran
Zwane rowniez: 3MG

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).

34

=

Niru Battery Manufacturing Company (przedsigbiorstwo wyrobu baterii
Niru). Inne informacje: a) podmiot podlegty DIO; b) petni funkcje produ-
centa jednostek zasilajacych na potrzeby iranskiego wojska, w tym
systemow rakietowych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

36

=~

Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddziat DIO.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
37

~

Pars Aviation Services Company. Inne informacje: zajmuje si¢ obstuga
serwisowg statkow powietrznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

39

—~

Pejman Industrial Services Corporation: podmiot begdacy wlasnoscia
SBIG lub przez niego kontrolowany, lub dziatajacy w jego imieniu.

Adres: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

41) Qods Aeronautics Industries (zaklady przemystu lotniczego Qods). Inne
informacje: produkuje bezzalogowe statki powietrzne (UAV), spado-
chrony, paralotnie, motolotnie itd.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
42) Sabalan Company: nazwa-przykrywka SHIG.

Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group (grupa przemystowa Sanam). Inne informacje:
podmiot podlegly AIO.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
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vB
44) Safety Equipment Procurement (zaopatrzenie w wyposazenie ochronne,
SEP). Inne informacje: Firma-przykrywka AIO, zaangazowana w program
budowy pociskdéw balistycznych.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.
45) 7th of Tir. Inne informacje: a) podmiot podlegty DIO, powszechnie
uznawanemu za bezposrednio zaangazowany w iranski program jadrowy;
b) zaangazowany w iranski program jadrowy.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): nazwa-przy-
krywka SHIG.
Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
47) Shahid Bagheri Industrial Group (grupa przemystowa Shahid Bagheri,
SBIG). Inne informacje: a) podmiot podlegly AIO; b) zaangazowany
w iranski program budowy pociskow balistycznych.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
48) Shahid Hemmat Industrial Group (grupa przemystowa Shahid Hemmat,
SHIG). Inne informacje: a) podmiot podlegly AIO; b) zaangazowany
w iranski program budowy pociskow balistycznych.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.
49) Shahid Karrazi Industries: jest wlasnoscia SBIG lub jest przez niego
kontrolowany, lub dziata w jego imieniu.
Adres: Tehran, Iran.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
50) Shahid Satarri Industries: jest wiasnoscia SBIG lub jest przez niego
kontrolowany, lub dziata w jego imieniu.
Adres: Southeast Tehran, Iran
Zwane rowniez: Shahid Sattari Group Equipment Industries.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: SSSI jest wlasnoscia DIO lub jest
przez nig kontrolowany, lub dziala w jej imieniu.
Adres: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway,
Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran
1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
52) Sho’a’ Aviation. Inne informacje: produkuje mikroswiatta.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.
53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) podlega DIO.
Adres: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.
Data dodania do wykazu UE: 24.7.2007 (ONZ: 9.6.2010).
V M25
VB

55) Tiz Pars: nazwa-przykrywka SHIG. miedzy kwietniem a lipcem 2007
roku Tiz Pars usitowato naby¢ w imieniu SHIG pigcioosiowa laserowa
wycinarke i spawarke, co byloby istotnym wkladem w iranski program
budowy pociskow balistycznych.

Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
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56) Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: podlega AIO.
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) podlega
DIO.

Adres: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran
16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195/-678,
Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Zwane rowniez: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy
Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

58

~

Behineh Trading Co.

Inne informacje: Iranskie przedsigbiorstwo, ktore odegrato kluczowa role
w nielegalnym dostarczaniu przez Iran broni do Afryki Zachodniej i dzia-
fatlo w imieniu IRGC Qods Force, dowodzonego przez generata dywizji
Qasema Soleimaniego umieszczonego w wykazie przez Radg¢ Bezpie-
czenstwa ONZ na mocy rezolucji 1747 (2007), jako nadawca przesytek
z bronia.

Dodatkowe informacje: lokalizacja: Tavakoli Building, Opposite of 15th
Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefon +98 9195382305.
Strona internetowa: htt://www.behinehco.ir

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

59) Yas Air: Yas Air to nowa nazwa Pars Air, przedsigbiorstwa nalezacego
do Pars Aviation Services Company, ktore z kolei zostalo wskazane
przez Rad¢ Bezpieczenstwa ONZ w rezolucji 1747 (2007). Yas Air
wspomagato Pars Aviation Services Company, podmiot wskazany
przez ONZ, w dzialaniach stanowigcych naruszenie pkt 5 rezolucji
1747 (2007).

Lokalizacja: Migdzynarodowy port lotniczy Mehrabad, przy terminalu nr
6, Teheran, Iran.

Data wskazania przez ONZ: 10.12. 2012 r.

60) Sad Export Import Company: Sad Export Import Company wspomagato
Parchin Chemical Industries i 7th of Tir Industries, podmiot wskazany
przez ONZ, w dziataniach stanowigcych naruszenie pkt 5 rezolucji 1747

(2007).

Lokalizacja: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line nr 3/1,
Teheran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

Data wskazania przez ONZ: 10.12. 2012 r.
vB
B. Podmioty bedace wiasnoscia »C1 Korpusu Straznikow Rewolucji

Iranskiej € (IRGC), kontrolowane przez niego lub dziatajace w jego imieniu

1) Fater (lub Faater) Institute: podmiot podlegty Khatam al-Anbiya (KAA).
Fater wspolpracowal z zagranicznymi dostawcami, prawdopodobnie
w imieniu innych spotek KAA, nad projektami IRGC w Iranie.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem jest wlasno-
Scig KAA lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
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VY M25

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala jest wlasnoscia KAA lub jest przez nie
kontrolowane

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh jest wiasnoscia KAA lub jest przez nie
kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

5) Hara Company: Jest wtasnoscia Ghorb Nooh lub jest przez nie kontro-
lowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: Jest wlasnoscia KAA, jest
przez nie kontrolowane lub dziala w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya
Construction Headquarters (KAA) jest firma nalezaca do » C1 Korpusu
Straznikéw Rewolucji Iranskiej «, zaangazowang w projekty budowlane
— cywilne i wojskowe — na duza skalg, a takze w inne dziatania tech-
niczne. Wykonuje duza czg$¢ prac z zakresu projektow Passive Defense
Organization. W szczego6lnosci podmioty podlegle KAA byly mocno
zaangazowane w budowg zakladéw wzbogacania uranu w Kom/Fordu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

8) Makin: Makin jest wlasnoscia KAA, jest przez nie kontrolowane, lub
dziata w jego imieniu i jest podmiotem zaleznym KAA.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: jest wlasnoscig Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolo-
wane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
10

=

Oriental Oil Kish: jest wlasno$cig KAA, jest przez nie kontrolowane lub
dziata w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: jest wiasnoscia KAA, jest przez nie kontrolowane lub dziata
W jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: jest wlasnoscia KAA, jest przez nie kontro-
lowane lub dziala w jego imieniu i jest podmiotem zaleznym KAA.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: jest wiasnoscig Ghorb Nooh lub jest przez
nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
14

=

Sepanir: jest wlasnoscig KAA, jest przez nie kontrolowane lub dziata
W jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
15

~

Sepasad Engineering Company: jest wlasnoscia KAA, jest przez nie
kontrolowane lub dziala w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

. Podmioty bedace wiasnoscig Linii Zeglugowych Islamskiej Republiki Iranu

(IRISL), kontrolowane przez nie lub dzialajace w ich imieniu
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vB
ZALACZNIK IX
Wykaz os6b i podmiotéw, o ktérych mowa w art. 23 ust. 2
I »M4 Osoby i podmioty zaangazowane w dzialania na rzecz broni
jadrowej lub pociskéw balistycznych oraz osoby i podmioty popierajace
rzad Iranu <
A. Osoby
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
4. inz. Mojtaba Zastepca dyrektora MODAFL ds. prze- | 23.6.2008
HAERI mystu. Petni nadzér nad AIO i DIO.
8. Ebrahim MAHMU- Dyrektor zarzadzajacy Iran Electronic | 23.6.2008
DZADEH Industries (zob. czgs¢ B, nr 20).
10. | Generat brygady Beik Zastgpca  dyrektora MODAFL ds. | 23.6.2008
MOHAMMADLU zaopatrzenia 1 logistyki (zob. czg$¢ B,
nr 29).
12. | Mohammad Reza Prezes Samen Al A’Emmeh Industries | 26.7.2010
MOVASAGHNIA Group (SAIG), znanej takze jako Cruise
Missile Industry Group. Organizacje t¢
umieszczono w wykazie na mocy rezo-
lucji nr 1747 RB ONZ i w zalaczniku
I do wspolnego stanowiska 2007/140/
WPZiB.
13. | Anis NACCACHE Administrator przedsigbiorstw Barzagani | 23.6.2008
Tejarat Tavanmad Saccal; jego firma
usitowata naby¢ towary wrazliwe dla
podmiotéw umieszczonych w wykazie
na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737
(2006).
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Imi¢ i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

Generatl brygady
Mohammad NADERI

Szef Aerospace Industries Organisation
(AIO). (zob. cz¢$¢ B, nr 1) AIO uczest-
niczyta w iranskich programach zwigza-
nych z technologiami wrazliwymi.

23.6.2008

Wiceadmiral Mohammad
SHAFI’'I RUDSARI

Wiceadmiral, zastgpea dyrektora
MODAFL ds. koordynacji (zob. czesé
B, nr 29).

23.6.2008

Abdollah SOLAT SANA

Dyrektor zarzadzajacy Uranium Conver-
sion Facility (UCF) w Isfahanie. Jest to
zaktad, ktory wytwarza material zasila-
jacy (UF6) shizacy do wzbogacania
uranu, przeznaczony dla zaktadu prowa-
dzacego  wzbogacanie w  Natanz.
W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana
otrzymat z ragk prezydenta Mahmuda
Ahmadinedzada specjalne odznaczenie
za swoje zastugi.

23.4.2007

Davoud BABAEI

Obecny szef ochrony instytutu badaw-
czego dziatu logistyki sil zbrojnych
w Ministerstwie Obrony — Organizacji
Innowacji i Badaf Obronnych (SPND),
ktory jest kierowany przez umieszczo-
nego w wykazie ONZ Mohsena Fakhri-
zadeha. MAEA stwierdzita, ze SPND
ma zwigzek z  prawdopodobnym
wojskowym  wymiarem  iranskiego
programu jadrowego, w sprawie ktorego
Iran odmawia wspolpracy. Jako szef
ochrony, Babaei jest odpowiedzialny za
uniemozliwienie ujawniania informacji,
w tym MAEA.

1.12.2011

vB
14.
VY M25
vB
16.
17.
VY M25
VM3
vB
23.
VM4
vB
25.

Sayed Shamsuddin
BORBORUDI

Zastepca szefa umieszczonej w wykazie
ONZ Iranskiej Agencji Energii Atomo-
wej, w ramach ktorej podlega umiesz-
czonemu w wykazie ONZ Feridunowi
Abbasiemu  Davaniemu. Uczestniczy
w iranskim programie jagdrowym od co
najmniej 2002 roku, w tym jako byly
szef dzial zamoéwien i logistyki
w AMAD; odpowiadat tam za korzys-
tanie z firm-przykrywek, takich jak
Kimia Madan, do sprowadzania sprzgtu
i materialdw na potrzeby iranskiego
programu broni jadrowej.

1.12.2011
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Imi¢ i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

217.

Kamran DANESHJOO
(alias DANESHJOU)

Minister nauki, badan i technologii od
wyborow w 2009 roku. Iran nie przed-
stawit MAEA wyjasnien na temat jego
roli w badaniach nad skonstruowaniem
glowicy rakietowej. To przyktad stoso-
wanej przez Iran strategii polegajacej na
odmowie wspotpracy z MAEA w docho-
dzeniu dotyczacym badaf sugerujacych
wojskowe  zastosowanie  iranskiego
programu jadrowego; strategia ta obej-
muje rowniez odmowe dostgpu do
odpowiednich dokumentow dotyczacych
okreslonych o0sob.

Poza sprawowaniem funkcji ministra
Daneshjoo  uczestniczy roéwniez —
w imieniu prezydenta Ahmadinezada —
w dziataniach tzw. biernej obrony.
Passive Defence Organisation zostata
juz umieszczona w wykazie UE.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Data urodzenia: 20.9.1974 r.

Obywatel Iranu dostarczajacy towary,
w  wigkszoéci metale, umieszczonym
w wykazie ONZ firmom-przykrywkom
z grupy SHIG. Dostarczat towary przed-
sighiorstwom z tej grupy migdzy stycz-
niem a listopadem 2010 roku. Platnosci
za niektore z tych towaréw dokonano
w oddziale glownym Export Develop-
ment Bank of Iran (EDBI) — umieszczo-
nego w wykazie UE — w Teheranie po
listopadzie 2010 r.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

Obywatel Iranu dostarczajacy towary,
przede wszystkim wilokno weglowe,
umieszczonym w wykazie ONZ przed-
sigbiorstwom z grupy SHIG i SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

Dyrektor zarzadzajacy Kalaye Electric
Company, umieszczonej w wykazie
ONZ.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAM-
MADI

Dyrektor zarzadzajacy MATSA.

1.12.2011
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vB
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
37. | Mohammad Sadegh Szef  Physics  Research  Institute | 1.12.2011
NASERI (poprzednia nazwa: Institute of Applied
Physics).
40. | Hamid SOLTANI Dyrektor — zarzadzajacy ~Management | 1.12.2011
Company for Nuclear Power Plant
Construction (MASNA), umieszczonego
w wykazie UE.
42. | Javad AL YASIN Szef osrodka Research Centre for | 1.12.2011
Explosion and Impact, znanego rowniez
pod nazwa METFAZ.
B. Podmioty
Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
1. Aerospace Industries AIO, 28 Shian 5, Lavizan, | AIO prowadzi nadzor nad wytwarzaniem 23.4.2007
Organisation (AIO) Tehran, Iran pociskow w Iranie, w tym nadzoruje
Langare Street,Nobonyad Squa- | Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid
re,Tehran, Iran Bagheri Industrial Group oraz Fajr Indust-
rial Group; grupy te zostaly umieszczone
w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr
1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni
wyzsi rangg urzednicy zostali rowniez
umieszczeni w wykazie na mocy rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006).
2. Armed Forces Uwazana za  dostawce informacji 23.6.2008
Geographical Organi- geoprzestrzennych na potrzeby programu
sation budowy pociskow balistycznych.
4. »M25 | » M25 | »M25 | >M25 — <«
» M25 | > M25 | »M25 | >M25 — <«
b I I I
o | NN I I I




VYM31

VM29
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site Industries

13445-885, Tehran, Iran

MODAFL (zob. nr 29); produkuje przede
wszystkim materialty kompozytowe dla
lotnictwa, ale jest takze powigzana
z rozwijaniem mozliwosci w zakresie
wiokien weglowych do zastosowan jadro-
wych i rakietowych. Powigzana z Techno-
logy Cooperation Office. Iran niedawno
zapowiedzial, Zze zamierza przystgpi¢ do
masowej produkcji wirowek nowej gene-
racji, co bedzie wymaga¢ zdolnosci
produkcyjnych Fajr Aviation Composite
Industries w zakresie wiokna weglowego.

vB
Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
7. | I I . N
7a.() | N L
> M29 < > M29 < > M29 |
9. ESNICO (dostawca No. 1, 37th Avenue, Asadabadi | Realizuje zamowienia na wyroby przemy- 26.7.2010
sprzgtu dla Nuclear Street, Tehran, Iran stowe, zwlaszcza na potrzeby dziatan
Industries Corporation) zwigzanych z programem jadrowym
prowadzonych przez AEOI, Novin
Energy 1 Kalaye Electric Company
(wszystkie umieszczone w wykazie na
mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ). Dyrek-
torem ESNICO jest Haleh Bakhtiar
(umieszczony w wykazie na mocy rezo-
lucji nr 1803 RB ONZ).
10. | Etemad Amin Invest Pasadaran Av. Tehran, Iran Etemad Amin Invest Co Mobin jest 26.7.2010
Co Mobin blisko powigzana z Naftar i z Bonyad-e
Mostazafan; spotka pomaga finansowac
strategiczne interesy rezimu i iranskich
struktur parapanstwowych.
n. | . ] I I
12. | Fajr Aviation Compo- | Mehrabad  Airport, PO Box | Jednostka podlegta IAIO w ramach 26.7.2010
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vB
Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
v M14
v M25
vB
16. | Iran Aircraft Industries Jednostka podlegta IAIO w ramach 26.7.2010
(IACDH MODAFL (zob. nr 29). Wytwarza
i naprawia silniki samolotow 1 statkow
powietrznych oraz przeprowadza ich prze-
glady; na ogot nabywa wyroby lotnicze —
zwykle pochodzenia amerykanskiego —
przez zagranicznych posrednikow.
Wykryto takze, ze IACI i jednostki jej
podlegte, starajac si¢ naby¢ wyroby lotni-
cze, korzystaja z sieci posrednikow na
catym $wiecie.
17. | Iran Aircraft Manufac- | P.O. Box 83145-311, 28 km | Jest wiasnoscia MODAFL, jest przez 26.7.2010
turing Company (alias | Esfahan — Tehran Freeway, | niego kontrolowana lub dziata w jego
HESA; HESA Trade Shahin Shahr, Esfahan, Iran; imieniu (zob. nr 29).
Center; HTC; P.O. Box 14155-5568, No. 27
IAMCO; TAMI; Iran Ahahamat Ave., Vallie Asr
Aircraft Manufacturing | Square, Tehran 15946, Iran;
Company; Iran P.O. Box 81465-935, Esfahan,
Aircraft Manufacturing | [ran;
Industries; Karkhane- | gpahih Shar Industrial Zone, Isfa-
jate Sanaye Havapay- | han  [ran; P.O. Box 8140, No.
maie Iran; Hava 107 Sepahbod Gharany Ave.,
Peyma Sazi-e Iran; Tehran, Iran
Havapeyma Sazhran;
Havapeyma Sazi Iran;
Hevapeimasazi)
18. | Iran Centrifuge Tech- | 156 Golestan Street, Saradr-e | Iran Centrifuge Technology Company 26.07.2010
nology Company Jangal, Tehran przejelo dziatalno$¢ Farayand Technique
(alias TSA lub TESA) (umieszczonego w wykazie na mocy
rezolucji RB ONZ nr 1737). Wytwarza
czgsci wirowek do wzbogacania uranu
i bezposrednio wspiera dzialania sprzyja-
jace proliferacji, ktore Iran musi zawiesi¢
na mocy rezolucji RB ONZ. Prowadzi
prace dla Kalaye Electric Company
(umieszczonego w wykazie na mocy
rezolucji RB ONZ nr 1737).
19. | Iran Communications | PO Box 19295-4731, Pasdaran | Jednostka podlegta Iran Electronics 26.7.2010
Industries (ICI) Avenue, Tehran, Iran; Industries  (zob. nr 20); wytwarza
Inny adres: réznorodne produkty, w tym systemy

PO Box 19575-131, 34 Apadana
Avenue, Tehran, Iran;

Inny adres:

Shahid Langary Street, Nobonyad
Square Ave, Pasdaran, Tehran

tacznosci, lotnicze oprzyrzadowanie elek-
troniczne, urzadzenia optyczne i elektro-
optyczne, urzadzenia mikroelektroniczne,
produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe,
telekomunikacyjne i produkty bezpie-
czenstwa, urzadzenia elektroniczne do
prowadzenia dziatan wojennych, lampy
radaroskopowe (w tym prowadzi ich
naprawe) i wyrzutnie pociskow. Wyroby
te moga zosta¢ uzyte w programach obto-
zonych sankcjami na mocy rezolucji nr
1737 RB ONZ.
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Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
20. [ Iran Electronic Indust- | P. O. Box 18575-365, Tehran, | Spotka bedaca w pelni  wlasnoscig 23.6.2008
ries Iran MODAFL (i w zwigzku z tym organi-
(w tym wszystkie zacja siostrzang AlO, AvIO i DIO). Jej
oddziaty) i jednostki zadaniem jest produkcja elementow elek-
zalezne: tronicznych do iranskich systemow uzbro-
jenia.
a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. | Jest wiasnoscig Iran Electronics Indust- 26.7.2010
Isfahan - Iran ries, jest przez nig kontrolowana lub
P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran | dziala w jej imieniu.
21 | I . .
22. [ Iranian Aviation Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box | Organizacja w ramach MODAFL (zob. nr 26.7.2010
Industries Organiza- 15815/1775 Tehran, Iran 29) odpowiedzialna za planowanie i zarza-
tion (IAIO) Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box | dzanie w iranskim sektorze lotnictwa
15815/3446 Tehran, Iran wojskowego.
107 Sepahbod Gharani Avenue,
Tehran, Iran
23. | Javedan Mehr Toos Firma inzynieryjna wykonujaca zamo- 26.7.2010
wienia na rzecz Iranskiej Agencji Energii
Atomowej (umieszczonej w wykazie na
mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ).
Y M25
vB
26. | Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ | Jednostka podlegta DIO. 23.4.2007
777, Tehran
VvV M25
vB
28. | Mechanic Industries Uczestniczyta w  produkeji  elementow 23.6.2008
Group stuzacych realizacji programu balistycz-
nego.
29. | Ministry Of Defense Znajduje si¢ po zachodniej stronie | Odpowiedzialne za prowadzone przez 23.06.2008
And Support For Dabestan Street, Abbas Abad | Iran programy badan, rozwoju i produkcji
Armed Forces Logis- | District, Tehran, Iran na potrzeby obrony, w tym wspieranie
tics (alias Ministry Of programu jadrowego i balistycznego.
Defense For Armed
Forces Logistics;
MODAFL; MODSAF)
Parchin Chemical Firma ta zajmowala si¢ technikami 23.6.2008
Industries napedu w ramach iranskiego programu
balistycznego.
Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to | Wytworca przemiennikow czestotliwosci; 26.7.2010
14th St., Tehran, 15178 Iran. jest w stanie rozwing¢/zmodyfikowaé
importowane  przemienniki  tak, by
mozna je bylo stosowaé¢ w gazowych
wirowkach wzbogacajacych. Sadzi sig,
ze firma ta jest zaangazowana w dziatal-
no$¢ w zakresie proliferacji jadrowe;j.
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Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

33.

Passive Defense Orga-

nization

Odpowiada za wybor i budoweg obiektow
strategicznych, w tym — jak twierdzi Iran —
zaktadu wzbogacaniauranuw Fordu (Kom),
zbudowanego bez powiadamiania MAEA,
wbrew wymogom natozonym na Iran
(potwierdzonym w rezolucji Rady Zarza-
dzajacych MAEA). Przewodniczacym
organizacji jest general brygady Gholam-
Reza Jalali, byty cztonek »C1 Korpusu
Straznikow Rewolucji Iranskiej <.

26.7.2010

34.

35.

Raka

Dziat Kalaye Electric Company (umiesz-
czonego w wykazie na mocy rezolucji nr
1737 RB ONZ). Utworzony pod koniec
2006 roku, odpowiedzialny za budowe
zaktadu wzbogacania uranu w Fordu
(Kom).

26.7.2010

VM25

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 -
3rd Floor - P.O. BOX 17665/153

6 19389 Tehran

Dziata w imieniu Defense Industries
Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad
Kazemi Industrial
Group

Rozwija i produkuje systemy pociskow
ziemia-powietrze dla iranskiego wojska.
Realizuje projekty wojskowe, balistyczne
i projekty zwigzane z obrong powietrzng;
zamawia towary z Rosji, Biatorusi
i Korei Potnocne;.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud
Sanat

Zaangazowany w  produkcje  sprzetu
i czgéci na potrzeby cyklu paliwowego.

26.7.2010

40.

State Purchasing

Organisation (SPO)

Prawdopodobnie utatwia import komplet-
nego uzbrojenia. Prawdopodobnie jest
jednostka podlegta MODAFL.

23.6.2008




v M8
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vB
Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
41. | Biuro Wspotpracy Tehran (Iran) Odpowiada za iranski rozwdj technolo- 26.7.2010
w zakresie Techno- giczny poprzez stosowne zamdwienia
logii w gabinecie zagraniczne 1 powigzania szkoleniowe.
prezydenta Iranu Wspiera program jadrowy i balistyczny.
(alias:
Centrum Innowacji
i Technologii (CITC))
42. | Yasa Part (w tym Przedsigbiorstwo zajmujace si¢ zamowie- 26.7.2010
wszystkie oddziaty) niami zwigzanymi z zakupem materialow
i jednostki zalezne: i technologii niezbg¢dnych w programie
jadrowym i balistycznym.
a) Arfa Paint Dziata w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
Company
b) Arfeh Company Dziata w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
c) Farasepehr  Engi- Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
neering Company
d) Hosseini Nejad Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
Trading Co.
e) Iran Saffron Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
Company lub Iran-
saffron Co.
f) Shetab G. Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
g) Shetab Gaman Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
h) Shetab Trading Dziata w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
i) Y.A.S. Co. Ltd Dziala w imieniu Yasa Part. 26.7.2010
45. | Aras Farayande Unit 12, No 35 Kooshesh Street, [ Zaangazowany w nabywanie materialow 23.5.2011
Tehran dla  Iran Centrifuge ~ Technology
Company, objetej sankcjami UE.
47. | Neda Industrial Group | No 10 & 12, 64th Street, Yusef | Przedsigbiorstwo automatyki przemysto- 23.5.2011
Abad, Tehran wej, ktore pracowalo na rzecz Kalaye
Electric Company (KEC), objetego
sankcjami ONZ, w fabryce wzbogacania
uranu w miejscowosci Natanz.
49. | Noavaran Pooyamoj No 15, Eighth Street, Pakistan | Zaangazowane w nabywanie materiatow, 23.5.2011
Avenue, Shahid Beheshti Avenue, | ktore  sa  kontrolowane 1  majg
Tehran bezposrednie zastosowanie w wytwarzaniu
wiréwek na potrzeby iranskiego programu
wzbogacania uranu.
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Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

52.

Raad Iran (alias Raad
Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Shar-
ghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi
Square, Tehran

Przedsigbiorstwo zaangazowane w naby-
wanie inwertorOw na potrzeby iranskiego
zakazanego programu wzbogacania uranu.
Zatozone, aby produkowac i projektowac
systemy kontroli; sprzedaje tez i istaluje
inwertory oraz programowalne kontrolery
logiczne.

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ
Company

Przedsigbiorstwo  nabywajace  towary
wrazliwe na potrzeby Nuclear Reactors
Fuel Company (SUREH). Poshluguje sig¢
poSrednikami majacymi siedzib¢ poza
Iranem, aby zaopatrywa¢ si¢ w towary
potrzebne SUREH. Gdy towary te sa
wysytane do Iranu, Sun Middle East
podaje tym posrednikom fatszywe dane
o uzytkowniku koncowym, aby obej$¢
odpowiednie przepisy celne danego kraju.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods
mirheydari St, Yoosefabad,
Tehran

Producent sprzetu elektrycznego (apara-
tura laczeniowa) zaangazowany w budowg
zaktadow w Fordu (Kom), wybudowa-
nych bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

56.

Bals Alman

Producent sprzetu elektrycznego (apara-
tura laczeniowa) zaangazowany w budowe
zaktadow w Fordu (Kom), wybudowa-
nych bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second
Street, Asad Abadi Avenue,
Tehran 14316

Przedsigbiorstwo, ktore nabywato towary
i sprzet na potrzeby iranskiego programu
jadrowego 1 balistycznego dla Kalaye
Electric  Company (KEC), objetej
sankcjami ONZ.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (alias

Mohandesi Tarh Va
Toseh Maro Sanat

Company)

9, Ground Floor, Zohre Street,
Mofateh Street, Tehran

Przedsigbiorstwo zaopatrzeniowe dziata-
jace w imieniu Mesbah Energy, umiesz-
czonego w wykazie na mocy rezolucji
RB ONZ nr 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (alias Paya
Partov)

Przedsigbiorstwo podlegte Novin Energy,
objetej sankcjami na mocy rezolucji RB
ONZ nr 1747, zaangazowane w spawanie
laserowe.

23.5.2011
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Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
62. | Taghtiran Przedsigbiorstwo inzynieryjne zamawia- 23.5.2011
jace sprzet na potrzeby iranskiego cigzko-
wodnego reaktora badawczego IR-40.
66. | MAAA Synergy Malaysia Zaangazowane w nabywanie czeSci do 23.5.2011
iranskich mysliwcow.
67. | Modern Technologies | PO Box 8032, Sharjah, United | Zaangazowane w nabywanie czg$ci na 23.5.2011
FZC (MTFZC) Arab Emirates potrzeby iranskiego programu jadrowego.
os. | N I . I
70. | Tajhiz Sanat Shayan Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, | Zaangazowane w nabywanie cze$ci na 23.5.2011
(TSS) Afriga Blvd., Teheran, Iran potrzeby iranskiego programu jadrowego.
71. | Institute of Applied Prowadzi badania nad wojskowymi zasto- 23.5.2011
Physics (IAP) sowaniami iranskiego programu jadro-
wego.
72. | Aran Modern Devices Zwiazane z siecia MTFZC. 23.5.2011
(AMD)
74. | Electronic Compo- Hossain Abad Avenue, Shiraz, | Przedsigbiorstwo podlegte Iran Electro- 23.5.2011
nents Industries (ECI) [ Iran nics Industries.
75. | Shiraz Electronics Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365- | Przedsigbiorstwo podlegte Iran Electro- 23.5.2011
Industries 1589, Shiraz, Iran nics Industries.
76. | Iran Marine Industrial | Sadra Building No. 3, Shafagh | Podmiot skutecznie kontrolowany przez 23.5.2011
Company (SADRA) St., Poonak Khavari Blvd., | Sepanir Oil & Gas Energy Engineering
Shahrak ~ Ghods, P.O. Box | Company — podmiot, ktory UE wskazata
14669-56491, Tehran, Iran jako nalezacy do IRGC. Popiera rzad
Iranu poprzez swoje zaangazowanie
w iranskim sektorze energetycznym,
w tym zloZzach gazu South Pars.
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77.

Shahid Beheshti
University

Daneshju Blvd., Yaman St.,
Chamran Blvd., P.O. Box 19839-
63113, Tehran, Iran

Shahid Beheshti University to podmiot
publiczny pod nadzorem Ministerstwa
Nauki, Badan Naukowych i Technologii.
Prowadzi badania naukowe majace
znaczenie w kontekécie rozwoju broni
jadrowe;.

23.5.2011

78.

Aria Nikan (alias
Pergas Aria Movalled
Ltd)

59 Azadi Ali
Avenue,

North
Tehran,

Suite 1,
Sohrevardi
1576935561

Dostarcza na potrzeby dzialu Iran Centri-
fuge Technology Company (TESA),
umieszczonej w wykazie UE. Czynilto
starania, by pozyska¢ objete sankcjami
materialy, w tym towary z UE, ktore
mozna stosowa¢ w iranskim programie
jadrowym.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh (takze
jako: Barghe
Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek
Blvd, Emam Khomeini Street,
Esfahan.

Przedsigbiorstwo, ktoremu zlecono prace
w zakresie elektrycznosci i rurociggow
na terenie zakladow wzbogacania uranu
w Natanz i Kom/Fordu. Powierzono mu
opracowanie, zakup i zainstalowanie elek-
trycznego sprzetu kontrolnego w Natanz
w 2010 roku.

1.12.2011

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid
Sadigh Alley, Shariati Street,
Tehran, Iran.

Producent sprzetu prézniowego, ktory
zaopatruje zaklady wzbogacania uranu
w Natanz i Kom/Fordu. W 2011 roku
dostarczyt przetworniki cisnienia Kalaye
Electric Company, umieszczonej
w wykazie ONZ.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium
Company (alias Iran
Uranium Enrichment
Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street,
Tehran

Podleglte  przedsigbiorstwu ~ TAMAS,
umieszczonemu w  wykazie ONZ.
Podpisato umowy produkcyjne z Kalaye
Electric Company, umieszczonym
w wykazie ONZ, oraz z przedsigbior-
stwem TESA, umieszcoznym w wykazie
UE.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (alias Iran
Pouya)

Przedsigbiorstwo rzadowe, ktore zarzadza
najwigksza iranska walcownig aluminium
i dostarcza materialtow do produkcji
obudowy wirowek IR-1 i IR-2. Glowny
wytworca aluminiowych cylindrow do
wirowek, wsérod ktorego odbiorcow znaj-
dujg si¢ AEOI, umieszczona w wykazie
ONZ, oraz przedsicbiorstwo TESA,
umieszczone w wykazie UE.

1.12.2011

85.

86.

Karanir (alias Moaser;
Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building,
Gol Alley, North Side of Sae,
Vali Asr Avenue. PO Box
19395-6439, Tehran.

Uczestniczy w zakupie sprzetu i materia-
Iow, ktore maja bezposrednie zastoso-
wanie w iranskim programie jadrowym.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran
Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Uczestniczy w zakupie sprzg¢tu i materia-
Iow, ktore maja bezposrednie zastoso-
wanie w iranskim programie jadrowym.

1.12.2011
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88.

MACPAR Makina San
Ve Tic

Istasyon  MH,  Sehitler
Guldeniz ~ Sit, Number
Tuzla 34930, Istanbul

cad,
79/2,

Przedsigbiorstwo zarzadzane przez Milada
Jafariego, ktory  dostarczal towary,
w wigkszoéci metale, za posrednictwem
firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat
Industries Group (SHIG), umieszczonej
w wykazie ONZ.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi
Toseh Sokht Atomi
Company)

90, Fathi
Tehran, Iran.

Shaghaghi  Street,

Iranskie  przedsigbiorstwo, ktoremu
Kalaye Electric Company, umieszczona
w wykazie ONZ, zlecita zaprojektowanie
i ustugi inzynieryjne w ramach cyklu
produkcji  paliwa jadrowego. Ostatnio
dostarcza sprzet na potrzeby zaktadéw
wzbogacania uranu w Natanz.

1.12.2011

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11,
Miremad Alley,
Teheran

12th  Street,
Abbas Abad,

Uczestniczyt w zakupie sprzgtu i materia-
Iow, ktore majg bezposrednie zastoso-
wanie w iranskim programie jadrowym.

1.12.2011

91.

Multimat lc ve Dis
Ticaret Pazarlama
Limited Sirketi

Przedsigbiorstwo zarzadzane przez Milada
Jafariego, ktory  dostarczal  towary,
w wigkszosci metale, za posrednictwem
firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat
Industries Group (SHIG), umieszczone;j
w wykazie ONZ.

1.12.2011

92.

Research Centre for
Explosion and Impact
(alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran,
16539-75751

Jednostka podlegta Malek Ashtar Univer-
sity, umieszczonemu w wykazie UE;
nadzoruje dzialalno$¢ zwigzana z ewen-
tualnymi  wojskowymi  zastosowaniami
iranskiego programu jadrowego,
w sprawie ktorego Iran odmawia wspot-
pracy z MAEA.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh
Rood; Saman Nasbza-
inde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building,
Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Przedsigbiorstwo budowlane, ktore insta-
lowato rury i zwigzany z tym sprzet
pomocniczy w zakladach wzbogacania
uranu w Natanz. Zajmowalo si¢ w szcze-
g0Inosci instalacjg rurowg w wirowce.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia
(SATA)

Przedsigbiorstwo  inzynieryjne,  ktore
uczestniczy w wielu szeroko zakrojonych
projektach przemystowych, w tym w iran-
skim programie wzbogacania uranu, takze
poprzez niezgloszone prace w zaktadach
wzbogacania uranu w Kom/Fordu.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of
Seyyedi St., P.O.Box 91735-549,
91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Nazwa-przykrywka Khorasan Mettalurgy
Industries (umieszczonego w wykazie na
mocy rezolucji RB ONZ 1803 (2008),
jednostki podleglej Ammunition Indust-
ries Group (AMIG)).

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik
Parca San ve TIC A.S.

79/2  Tuzla,
Turkey

34940, Istanbul,

Przedsigbiorstwo zarzadzane przez Milada
Jafariego, ktory  dostarczal  towary,
w wigkszosci metale, za posrednictwem
firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat
Industrial Group (SHIG), umieszczonej
w wykazie ONZ.

1.12.2011
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Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
98. | SURENA (alias Sakhd Przedsigbiorstwo zajmujace si¢ pracami 1.12.2011
Va Rah-An-Da-Zi) budowlanymi i zamowieniami na rzecz
reaktorow  jadrowych.  Kontrolowane
przez Novin Energy Company, przedsig-
biorstwo umieszczone w wykazie ONZ.
99. | TABA (Iran Cutting 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, | Przedsigbiorstwo  bedace  wlasnoscig 1.12.2011
Tools Manufacturing avenue 30 Tir (sud), nr 66 — | TESA, objetej sankcjami UE, lub przez
company — Taba Tehran nig kontrolowane. Uczestniczy
Towlid Abzar Boreshi w produkcji sprzgtu i materialow, ktore
Iran) maja bezposrednie zastosowanie w iran-
skim programie jadrowym.
100. | Test Tafsir No 11, Tawhid 6 Street, Moj | Przedsigbiorstwo wytwarza i dostarczyto 1.12.2011
Street, Darya Blvd, Shahrak | pojemniki na UF6 do zakladow wzboga-
Gharb, Tehran, Iran. cania uranu w Natanz i Kom/Fordu.
101. | Tosse Silooha (alias Uczestniczy w  iranskim  programie 1.12.2011
Tosseh Jahad E Silo) jadrowym w zaktadach w Natanz i Qom
oraz w Araku.
102. | Yarsanat (alias Yar No. 101, West Zardosht Street, | Przedsigbiorstwo pozyskiwania zamowien 1.12.2011
Sanat; Yarestan 3rd Floor, 14157 Tehran; No. | na rzecz Kalaye Electric Company,
Vacuumi) 139 Hoveyzeh Street, 15337, | umieszczonego w wykazie ONZ. Uczest-
Tehran. niczylo w zakupie sprzgtu i materialow,
ktore maja bezposrednie zastosowanie
w iranskim programie jadrowym. Czynito
starania w celu pozyskania produktow
prozniowych i przetwornikow ci$nienia.
106. | Tidewater (alias Tide- | Adres pocztowy: No. 80, Tide- | Jest wlasnoscia lub pozostaje pod 23.1.2012
water Middle East Co; | water Building, Vozara Street, | kontrolg IRGC.
Faraz Royal Qeshm Next to Saie Park, Tehran, Iran
Company LLC)
107. | Turbine Engineering Adres pocztowy: Shishesh Mina | Wykorzystywana jako firma-przykrywka 23.1.2012
Manufacturing (TEM) | Street, Karaj Special Road, | przez objete sankcjami przedsigbiorstwo
(alias T.E.M. Co.) Tehran, Iran Iran Aircraft Industries (IACI) do potajem-
nego przeprowadzania zamowien.
109. | Rosmachin Adres pocztowy: Haftom Tir | Firma-przykrywka Sad Export Import 23.1.2012
Square, South Mofte Avenue, | Company. Zamieszana w nielegalne prze-
Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran | kazanie uzbrojenia na poktadzie M/V
P.O. Box 1584864813 Tehran, | Monchgorsk.
Iran
131 | - . .
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w wykazie
VY M25
VM8
148. | Iran Composites Insti- | Iran Composites Institute, Iranian Composites Institute (ICI, alias 22.12.2012
tute Iranian University of Science and | Composite Institute of Iran) wspomaga
Technology, wskazane podmioty w naruszaniu prze-
16845-188, Tehran, Iran, piséow sankcji ONZ i UE natozonych na
Telephone: 98 217 3912858 Irani bezpos'.redrrlio wspie.ra podejmovs./an%e
Faks: 98 217 7491206 przez Iran dzu'alar} stwarzajqcych zagrozenie
E-mail: ici@iust.ac.ir rozprzestrzeniania broni jadrowe;.
’ o - W 2011 r. skontaktowano si¢ z ICI w celu
Adres stron?/ 1nter11et0v.vej. dostarczenia wirnikow wiréwki IR-2M
http://www.irancomposites.org podmiotowi wskazanemu przez UE, Iran
Centrifuge Technology Company (TESA).
149. | Jelvesazan Company 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, | Jelvesazan Company wspomaga wskazane 22.12.2012
84155666, Esfahan, Iran podmioty w naruszaniu przepisow sankcji
Tel: 98 0311 2658311 15 ONZ i UE nalozonych na Iran
Faks: 98 0311 2679097 i bezposrednio wspiera podejmowanie
przez Iran dziatan stwarzajacych zagrozenie
rozprzestrzeniania broni jadrowej. Na
poczatku 2012 r. Jelvesazan zamierzat
dostarczac¢ kontrolowane pompy préozniowe
podmiotowi wskazanemu przez UE, Iran
Centrifuge Technology Company (TESA).
150. . N

151.

Simatec Development
Company

Simatec Development Company wspo-
maga wskazane podmioty w naruszaniu
przepisow sankcji ONZ i UE natoZonych
na Iran i bezposrednio wspiera podej-
mowanie przez Iran dziatan stwarzajacych
zagrozenie rozprzestrzeniania broni jadro-
wej. Na poczatku 2010 roku z firmg
Simatec skontaktowata si¢ wskazana
przez ONZ firma Kalaye Electric
Company (KEC), aby naby¢ inwertery
Vacon do wirowek do wzbogacania
uranu. Od potowy 2012 r. firma Simatec
probowata naby¢ inwertery kontrolowane
przez UE.

22.12.2012




VM25

YM31

VM21

VYM17

02012R0267 — PL — 18.01.2017 — 022.003 — 288

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

152.

Aluminat

1. Parcham St, 13" Km of Qom
Rd 38135 Arak (Factory)

2. Unit 38, 5™ FI, Bldg No 60,
Golfam St, Jordan, 19395-
5716, Tehran
Tel: 98 212 2049216 /
22049928 / 22045237
Faks: 98 21 22057127
Adres strony internetowe;j:
www.aluminat.com

Aluminat wspomaga wskazane podmioty
w naruszaniu przepisow sankcji ONZ
i UE naloZonych na Iran i bezpo$rednio
wspiera podejmowanie przez Iran dziatan
stwarzajacych  zagrozenie rozprzestrze-
niania broni jadrowej. Na poczatku 2012
roku Aluminat mial umowe na dostar-
czanie aluminium 6061-T6 podmiotowi
wskazanemu przez UE, Iran Centrifuge
Technology Company (TESA).

22.12.2012

153.

Organisation of
Defensive Innovation
and Research

The Organisation of Defensive Innovation
and research (SPND) wspomaga wska-
zane podmioty W naruszaniu przepisow
sankcji ONZ i UE nalozonych na Iran
i bezposrednio wspiera podejmowanie
przez Iran dziatan stwarzajacych zagro-
zenie rozprzestrzeniania broni jadrowe;j.
MAEA przekazata SPND, Ze zaniepoko-
jona  jest ewentualnym  wymiarem
wojskowym programu jadrowego Iranu,
na temat ktorego panstwo to odmawia
wspotpracy. SPND jest zarzadzana przez
Mohsena Fakhrizadeha i stanowi cze$¢
Ministry of Defence For Armed Forces
Logistics (MODAFL, podmiotu wskaza-
nego przez UE w maju 2011 r.). Davoud
Babaei zostat wskazany przez UE
w grudniu 2011 r. jako dyrektor ds.
bezpieczenstwa SPND odpowiedzialny
za niedopuszczanie do przekazywania
informacji, w tym do MAEA.

22.12.2012

161.

Sharif University of
Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-
11155, Tehran, Iran, Tel.: + 98 21
66 161

Email: info@sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT)
zawarl szereg umow o wspotpracy z iran-
skimi organizacjami rzadowymi umiesz-
czonymi w wykazach ONZ lub UE i dzia-
lajacymi w dziedzinie wojskowej lub
w dziedzinach powiazanych, szczegodlnie
w dziedzinie produkcji pociskow balis-
tycznych i zwigzanych z nimi zamoéwien.
Sa to m.in.. umowa z umieszczong
w wykazie UE Organizacja Przemyshu
Lotniczego (Aerospace Industries Organi-
sation) w dziedzinie m.in. produkcji sate-
litbw; umowa o wspolpracy z iranskim
Ministerstwem  Obrony i  Iranskim
Korpusem Straznikow Rewolucji (IRGC)
w sprawie konkursow dotyczacych todzi
bezzalogowych;  ogélniejsza  umowa
z sitami powietrznymi IRGC obejmujgca
rozwdj 1 zacieSnienie stosunkow z tym
uniwersytetem oraz wspotpracy organiza-
cyjnej i strategicznej.

8.11.2014
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VYM17
Data
Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
SUT jest jedna z szeéciu szkot wyzszych,
ktore podpisaly umowe o wspieraniu rza-
du Iranu poprzez badania nad obronnoscia;
prowadzi rowniez kursy dyplomowe
w zakresie inzynierii bezzalogowych stat-
kow powietrznych m.in. na podstawie
projektow Ministerstwa Nauki. Ogot tych
dziatan wskazuje na wysoki stopien zaan-
gazowania w dziatalno$¢ iranskiego rzadu
w dziedzinie wojskowej i w dziedzinach
powiagzanych, co stanowi wsparcie udzie-
lane rzadowi Iranu.
VM8
162. | . I I
VM25
v M9
165. I . N
166, I I I
VvV M25
VvV M29
(") Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym Rady (UE) 2016/603 wpis ten stosuje si¢ do dnia 22 pazdziernika 2016 r.
vB
II. »C1 Korpus Straznikow Rewolucji Iranskiej € (IRGC)
A. Osoby
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
1. Generat brygady IRGC Zastepca  dyrektora  ds.  kontroli | 23.6.2008
Javad DARVISH-VAND w  MODAFL. Odpowiedzialny za
wszystkie obiekty i instalacje
MODAFL.
2. Wiceadmirat Ali Dowoddca marynarki wojennej IRGC 26.7.2010
FADAVI
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(alias Amir Ali Hajiza-
deh)

general brygady.

vB
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
3. Parviz FATAH Urodzony w 1961 roku. Numer dwa w Khatam al Anbiya 26.7.2010
4. Generat brygady IRGC Dyrektor  zarzadzajacy w  Defence | 23.6.2008
Seyyed Mahdi FARAHI Industries Organisation (DIO), ktora
zostala umieszczona w wykazie na
mocy rezolucji RB ONZ nr 1737
(2006).
5. Generat brygady IRGC Szef wydzialu ogolnego Najwyzszej [ 23.6.2008
Ali HOSEYNITASH Rady Bezpieczenstwa Narodowego,
zaangazowany w formulowanie zatozen
polityki jadrowe;.
6. Mohammad Ali Dowddca IRGC. 23.6.2008
JAFARI, IRGC
7. Generatl brygady IRGC Minister spraw wewngtrznych 1 byly | 23.6.2008
Mostata Mohammad minister MODAFL odpowiedzialny za
NAJJAR ogot programéw wojskowych, w tym
programy balistyczne.
8. General brygady Urodzony w 1953 r. Nadjaf (Iraq). | Dowodca oddziatéw oporu Bassij 26.7.2010
Mohammad Reza
NAQDI
9. General brygady Dowddca sit ladowych IRGC 26.7.2010
Mohammad PAKPUR
10. | Rostam QASEMI (alias | Urodzony w 1961 r. Dowddca Khatam al Anbiya. 26.7.2010
Rostam GHASEMI)
11. | Generat brygady Hossein Zastgpca dowddey IRGC. 26.7.2010
SALAMI
12. | General brygady IRGC Zastgpca dyrektora MODAFL ds. kontr- | 23.6.2008
Ali SHAMSHIRI wywiadu, odpowiedzialny za bezpie-
czenstwo pracownikow 1 instalacji
MODAFL.
13. | Generat brygady IRGC Minister w MODAFL i byly zastepca | 23.6.2008
Ahmad VAHIDI szefa MODAFL.
15. | Abolghassem Mozaffari Szef Khatam Al-Anbia Construction | 1.12.2011
SHAMS Headquarters.
17. | Ali Ashraf NOURI Zastgpca dowoddey IRGC, szef Biura | 23.1.2012
Politycznego IRGC.
18. | Hojatoleslam Ali SAIDI Przedstawiciel najwyzszego przywodcy | 23.1.2012
(alias Hojjat- al-Eslam przy IRGC.
Ali Saidi lub Saeedi)
19. | Amir Ali Haji ZADEH Dowddca sit  powietrznych IRGC, | 23.1.2012




02012R0267 — PL — 18.01.2017 — 022.003 — 291

B. Podmioty

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

» C1 Korpus Straz-
nikéw Rewolucji
Iranskiej € (IRGC)

Tehran (Iran)

Odpowiada za iranski program jadrowy.
Sprawuje kontrolg operacyjng nad iran-
skim programem balistycznym. Podjal
proby zamoéwien w celu wspierania
iranskiego  programu  balistycznego
i jadrowego.

26.7.2010

Sity powietrzne IRGC
(IRGC Air Force)

Zarzadzaja iranskimi zasobami poci-
skow balistycznych krotkiego i $redniego
zasiggu. Ich dowodca zostal umiesz-
czony w wykazie na mocy rezolucji
RB ONZ nr 1737 (2006).

23.6.2008

IRGC-Air Force Al-
Ghadir Missile
Command

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile
Command jest specjalng czescig sit
powietrznych IRGC wspotpracujaca ze
SBIG (umieszczonym w wykazie na
mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ)
w zwiazku z FATEH 110, pociskami
balistycznymi krotkiego zasiggu, oraz
Ashura, pociskiem balistycznym $red-
niego zasiggu. Wydaje si¢ jednostka,
ktora sprawuje faktyczng  kontrolg
operacyjng nad tymi pociskami.

26.7.2010

Naserin Vahid

Naserin Vahid produkuje elementy broni
w imieniu IRGC. Firma-przykrywka
IRGC.

26.7.2010

IRGC Qods Force

Tehran (Iran)

Sity Qods »C1 Korpusu Straznikow
Rewolucji Iranskiej € odpowiadaja za
operacje poza Iranem; sa glownym tehe-
rafskim narzgdziem polityki zagra-
nicznej w zakresie operacji specjalnych
oraz wsparciem dla terrorystow i bojow-
nikow islamistycznych za  granica.
Wedlug doniesien prasowych Hezbollah
w 2006 roku podczas konfliktu
z lzraelem uzywat dostarczanych przez
sity Qods rakiet, pociskow manewruja-
cych do zwalczania celow nawodnych
i podwodnych (ASCM), przenosnych
przeciwlotniczych  zestawow  rakieto-
wych (MANPADS)oraz bezzalogowych
statkow powietrznych (UAV), a takze
korzystat z oferowanych przez sily
Qods szkolen zwigzanych z tymi syste-
mami. Wedlug réznych doniesien sily
Qods nadal wyposazaja 1 szkola
Hezbollah w  zakresie nowoczesnej
broni, pociskéw przeciwlotniczych oraz
rakiet dalekiego zasiggu. Nadal w ogra-
niczonym stopniu stanowig niebez-
pieczne wsparcie dla bojownikow talib-
skich w potludniowym i zachodnim
Afganistanie, zapewniajac im szkolenia
i $rodki, w tym bron strzelecksa, amuni-
cje, mozdzierze oraz rakiety bojowe
krotkiego zasiegu.

Dowddca tych sit jest objety sankcjami
na mocy rezolucji RB ONZ.

26.7.2010
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Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data
umieszczenia
w wykazie

Sepanir Oil and Gas
Energy Engineering
Company (alias Sepah
Nir)

Jednostka podlegta Khatam al-Anbya
Construction  Headquarters, umiesz-
czonej w wykazie na mocy rezolucji
nr 1929 RB ONZ. Uczestniczy w fazie
15-16 iranskiego projektu gazowego na
podmorskiej czgsci zt6z South Pars.

26.7.2010

Bonyad Taavon Sepah
(alias IRGC Cooperative
Foundation; Bonyad-e
Ta'avon-Sepah; Sepah
Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul

Tehran, Iran

Street,

Bonyad Taavon Sepah, znane réowniez
jako IRGC Cooperative Foundation,
zostalo powotane przez dowddcow
IRGC, aby ustrukturyzowaé inwestycje
IRGC. Jest kontrolowane przez IRGC.
Rada Zarzadzajaca Bonyad Taavon
Sepah sktada si¢ z dziewigciu cztonkow,
z ktorych osmiu jest cztonkami IRGC.
Oficerowie ci to: naczelny dowddca
IRGC (ktory jest przewodniczacym
Rady Zarzadzajacej), przedstawiciel
najwyzszego przywodey przy IRGC,
dowoddca Basij, dowddca sit ladowych
IRGC, dowddca sit  powietrznych
IRGC, dowoddca marynarki wojennej
IRGC, szef organizacji bezpieczenstwa
informacji IRGC, starszy oficer IRGC
ze sztabu generalnego sit zbrojnych
oraz starszy oficer IRGC z MODAFL.

23.5.2011

Ansar Bank (alias Ansar
Finance and Credit
Fund; Ansar Financial
and Credit Institute;
Ansae Institute; Ansar
al-Mojahedin No-Interest
Loan Institute; Ansar
Saving and Interest Free-
Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue,
Tehran; Ansar Building, North
Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah utworzyl Ansar
Bank, aby $wiadczy¢ ustugi finansowe
i kredytowe cztonkom IRGC. Poczat-
kowo Ansar Bank dziatal jako kasa
pozyczkowa, a w peloprawny bank
przeksztalcit si¢ w potowie 2009 r., po
otrzymaniu licencji od Centralnego-
Banku Iranu. Ansar Bank, znany wczes-
niej jako Ansar al Mojahedin, jest
powigzany z IRGC od ponad
dwudziestu lat. Cztonkowie IRGCotrzy-
mywali wynagrodzenia za posrednic-
twem Banku Ansar. Bank Ansar zapew-
nial rowniez specjalne $wiadczenia
cztonkom IRGC, w tym obnizone
oplaty za wyposazenie domu oraz
bezplatng lub czgsciowo odptatng opieke
zdrowotng.

23.5.2011

Mehr Bank (alias Mehr
Finance and Credit
Institute; Mehr Interest-
Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Mehr Bank jest kontrolowany przez
Bonyas Taavon Sepah oraz przez
IRGC. Swiadczy ushugi finansowe na
rzecz IRGC. Zgodnie z wywiadem ze
zrodet jawnych, ktorego udzielit szef
Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah
(ur. 1961 r.), Bonyad Taavon Sepah
utworzyt Mehr Bank, aby $wiadczy¢
ustugi na rzecz Basij (paramilitarnego
skrzydta IRGC).

23.5.2011
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11. | Behnam Sahriyari Adres pocztowy: Ziba Buidling, | W maju 2007 roku przestata z Iranu do | 23.1.2012
Trading Company 10th Floor, Northern Sohrevardi | Syrii dwa kontenery broni palnej
Street, Tehran, Iran réznego rodzaju, tamigc tym samym
pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007).
III. Linie Zeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)
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Imig i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
2 | I I | e I
| I | e .
4 | I I | .
5 | I | . I
o | NN ] T I




02012R0267 — PL — 18.01.2017 — 022.003 — 294

vB
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
7| 0 .
VM25
vB
oo | N I | . I
0. | I | e .
Mo
.| I | e .
VB
2. | I | e .
13| ] T .
F




02012R0267 — PL — 18.01.2017 — 022.003 — 295

vB
Data
Imi¢ i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie umieszczenia
w wykazie
14| I I | e .

B. Podmioty
Data
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- N
z

Ship-

I 1||| NI I i II III

Numer w rejestrze handlowym: GE
426505 (Italy); Wtoski numer iden-

tyfikacji podatkowej: 03329300101
(Italy); Numer VAT: 12869140157

(Italy)
Ponte Francesco Morosini

16126 Genova (GE), Italy;

59,

Punkt kontaktowy na potrzeby ustug
ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka
podlegta DIO — Marine Industries
Group (MIG; znana obecnie jako
Marine Industries Organization, MIO),
ktora odpowiada za projektowanie
i budowe roznorodnych  struktur
morskich oraz statkéw wojskowych
i innych. DIO zostala umieszczona
w wykazie na mocy rezolucji nr 1737
RB ONZ.

26.7.2010
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ZALACZNIK X

Strony internetowe zawierajace informacje o wlasciwych organach oraz
adresy, na ktére nalezy wysyla¢ powiadomienia skierowane do Komisji
Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat 622/

IRLANDIA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%
20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WLOCHY
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
WEGRY

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/
70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
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MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%200f%20Malta/
Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/
Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIDERLANDY
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f id=12750&LNG=en&version=
POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/
quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SEOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWACIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske zalezitosti/europske politiky-sankcie eu
FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KROLESTWO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na ktory nalezy kierowa¢ powiadomienia do Komisji Europejskiej:
European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.cu
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VY M24
ZALACZNIK XIII
Wykaz oséb, podmiotéw i organéw, o ktérych mowa w art. 23a ust. 1

A. Osoby fizyczne
B. Podmioty i organy
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VY M24
ZALACZNIK X1V
Wykaz oséb, podmiotéow i organéw, o ktorych mowa w art. 23a ust. 2

A. Osoby fizyczne
B. Podmioty i organy



